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MEASUREMENT DIAGRAM 
SCHEMA DE MESURE 

t C7 
100pF 
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Figure 1 - Load connected 
to earth 
Charge à la masse 
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Page 124 TCA 830 SR 
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APPLICATION DIAGRAM W.lTH LOAD CONNECTED TO + V CC 
SCHEMA D'APPLICA TlON A VEC CHARGE AU + V CC 
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Substrate -v CC Substrat 

Non-inverting input 
E:ntrée non ln verseuse 

1 nverting input 
E:ntrée inverseuse 

Compensation 
Compensetion 

Ripple rejection 
Filtrage 

Not to he used 
,. pM uri/iser 

APPLICATION CIRCUITS 
CIRCUITS D'APPLICATION 

C.I.B.C. 1979 

Page 152 TDA 1102 SP 

7 
Bootstrap 
Bootstrap 

8 +VCC 

9 Output 
SortIe 

10 -v CC 

11 Substrate 
Substrat 

Page 155 TDA 1102 SP 

HI- FI AUDIO AMPLIFIER WITH SPLIT POWER SUPPLY 
AMPLIF/CATE:UR BF HAUTE: F/DE:LlTE:, ALlME:NTA TI ONS SYME:TR/QUE:S 
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APPLICATION CIRCUITS 
CIRCUITS D'APPLICATION 

C.I.B.C.1979 

Page 156 TDA 1102 SP 

HI- FI AUDIO AMPLIFIER WITH SINGLE POWER SUPPLY 
AMPLIFICATEUR BF HAUTE FIOELlTE, A UNE SEULE TENSION O'ALIMENTATION 

180 k!l 
r----c==~----~--------------------~----._--__o+VCC 

C 
10 ..... 100"F~ D 

CI 

TDA 1102 SP 

o-J t----+---I 
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Gain 
Gain 

R2 
AV = R1//R3 + 1 

Typical application 
Application typique 

R3=10kn 

AV= 51 

C1 
C2 
C3 

C4 
C5 

C6 
L1 
L2 

R1 

4,7 pF 
100 k!l 

2,5 V/ils Siew rate 
Vitesse de montée 

Page 250 TBA 120, TBA 120 A 

USE - UTILISA TION 

5,5 MHz 10,7 MHz mono 

47 pF, 27 pF 
220 pF 120 pF 

22 nF 22 pF 

56 pF 27 pF 
56 pF 27 pF 

1,5 nF 470 pF 

20 turn / tours 20 turn 1 tours 

8 turn / tours 8 turn / tours 

10,7 MHz stereo 

47 pF 
150 pF 

470 pF 
30 pF 
30 pF 

330 pF 
15 turn !tours 

12 turn / tours 

1 kn 
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Page 102 TBA 820 

POWER DISSIPATION AND EFFICIENCY 
PUISSANCE DISSIPEE ET RENDEMENT 
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Page 223 ESM 1350 P 

AGC TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE DU GAG 

Cl 

~1 ESM 
1350 P 
5 6 

R5 

C5 C4 ... ~ 
Page 366 TDA 1406, TDA 1412, TDA 1415, TDA 1418, TDA 1424, ESM 1406, ESM 1410 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TION 

\1 

Maximum input voltage 
Tension d'entrée maximale 

Power dissipation Tamb - 25°C 
Dissipation de puissance Tcase = 25°C 

Operating temperature 
Température de fonctionnement 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

VI 

Ptot 

Toper 

Tj 

Tstg 

TDA 1405 20 
ESM 1406 20 
ESM 1410 27 
TDA 1412 27 
TDA 1415 27 
TDA 1418 40 
TDA 1424 40 

1.25 
14 

0 
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'+125 

V 
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V 
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V 
V 
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<lC 
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oC 
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GENERAL INFORMATIONS 
GENERALITES • 

DATA SHEETS 
NOTICES 

Library 
Bibliothèque 

Index 
Index 

Symbols 
Symboles 

AF AMPLI FI ERS 
AMPLIFICATEURS BF 

PRE AMPLI FI ERS AND ASSOCIATEDFUNCTIONS 
PRE AMPLIFICATEURS ET FONCTIONS ASSOCIEES 

T.V. RADIO 
RADIO T.V. 

VOLTAGE REGULATORS 
REGULATEURS DE TENSION 

SPEED REGULA TORS 
REGULATEURS DE VITESSE 

CAR 
AUTOMOBILE 

MOS MUSICAL INSTRUMENT CIRCUITS 
CIRCUITS MOS POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

PACKAGES 
BOl TIERS 

SALES REPRESENTATIVES 
RESEAUX COMMERCIA UX 

DEVELOPMENT CIRCUITS 
CIRCUITS EN DEVELOPPEMENT 
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TSi77 

TPu 75 

THT77 

DSR 75 

DRT 76 

CIP 78/79 

CIBC 79 

HYB 77 

MPR 78 

rrSescosem" Library 
Bibliothèque "Sescosem" 

1 er Septembre 1978 

1976 Signal transistors and field effect transistors 
Transistors de signal et transistors à effet de champ 1976 

1975 Power transistors 
Transistors de puissance 1975 

1977 High voltage power transistors 
Transistors de puissance haute tension 1977 

1975 Signal and regulator diodes 
Diodes de signal de régulation 1975 

1976 R ectifiers and thyristors 
Diodes de redressement et thyristors 1976 

1978/1979 Professional integrated circuits 
Circuits intégrés professionnels 1978/1979 

1979 Cusomer integrated circuits (to be published) 
Circuits intégrés pour biens de consommation (a para itreJ 

1976/1977 Active components for hybrid circuits 
Composants actifs pour circuits hybrides 1976/1977 

1978 MicroprocesseurSF.F 96800 et Circuits associés 

Manuel d'Application CI L - Tome 3 : Filtres actifs à amplificateurs opérationnels 

Manuel de programmation du Microprocesseur SF.F 96800 

Le Transistor de Puissance dans son environnement 

Every SESCOSEM catalogue and manual are at your disposai, at local "SESCOSEM" distributor. 

Tous nos catalogues et manuels sont à votre disposition, chez le Distributeur "SESCOSEM" de votre région. 



INDEX 
INDEX • 

Type Page Book (1) Type Page Book (1) 
Type Page Catalogue Type Page Catalogue 

ESM 227 389 SF.C 2108 PM CIP 

ESM 227 N 389 SF.C 2109 M CIP 

ESM 273 315 SF.C 2109 RM CIP 

ESM 310 143 SF.C 2110 M CIP 

ESM 352 337 SF.C2111M CIP 

ESM 374 347 SF.C 2118 M CIP 

ESM 381 CIP SF.C 2200 CIP 
ESM 382 CIP SF.C 2201 A CIP 
ESM 383 CIP SF.C 2201 APT CIP 
ESM 432 169 SF.C 2204 CIP 

ESM 621 209 SF.C 2205 CIP 
ESM 700 421 SF.C 2207 CIP 
ESM 707 425 SF.C 2207 PT CIP 
ESM1231 161 SF.C 2208 CIP 
ESM 1350 P 219 SF .. C 2208 A CIP 

ESM 1406 365 SF.C 2208 PT CIP 

ESM 1410 365 SF.C 2209 CIP 

ESM 1532 151 SF.C 2209 R CIP 

ESM 1600 B CIP SF.C 2210 CIP 

ESM 1601 441 SF.C 2211 CIP 

ESM 1602 B CIP SF.C 2218 CIP 
ESM 1607 G CIP SF.C 2300 CIP 
SAY 115 X 431 SF.C 2301 A CIP 
SAY 115 Y 431 SF.C 2301 AOC CIP 
SF.C 2006 CIP SF.C 2301 AUC CIP 

SF.C 2008 CIP SF.C ~301 AUT CIP 
SF.C 2011 CIP SF.C 2304 CIP 
SF.C 2018 M CIP SF.C 2305 CIP 
SF.C 2036 M. CIP SF.C 2307 CIP 
SF.C 2046 EC CIP SF.C 2307 OC CIP 

SF.C 2054 EC CIP SF.C 2308 CIP 
SF.C 2100 M CIP SF.C 2308 A CIP 
SF.C 2101 A CIP SF.C 2308 OC CIP 
SF.C 2101 APM CIP SF.C 2308 UC CIP 
SF.C 2104 M CIP SF.C 2309 CIP 

SF.C 2105 M CIP SF.C 2309 R CIP 
SF.C 2107 M CIP SF.C 2310 CIP 
SF.C 2107 PM CIP SF.C 2310 OC CIP 
SF.C 2108 A CIP SF.C 2311 CIP 
SF.C 2108 M CIP SF.C 2311 OC CIP 

(1) See "Sescosem" Library, Page 2 
Voir Bibliothèque "Sescosem n, Page 2 
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Type Page Book (1) Type Page Book (1) 
Type page Catalogue Type Page Catalogue 

SF.C 2311 UC CIP SF.C 2723 UC CIP 

SF.C 2315 CIP SF.C 2741 0 CIP 

SF.C2318 CIP SF.C 2741 OC CIP 

SF.C 2318 OC CIP SF.C 2741 EC CIP 

SF.C 2318 UC CIP SF.C 2741 JM CIP 

SF.C 2458 C CIP SF.C 2741 KM CIP 

SF.C 2458 OC CIP SF.C 2741 M CIP 

SF.C 2458 M CIP SF.C 2741 PM CIP 
SF.C 2458 UC CIP SF.C 2741 UC CIP 
SF.C 2476 C CIP SF.C 2741 UT CIP 

SF.C 2476 OC, UC CIP SF.C 2747 C CIP 
SF.C 2590 C CIP SF.C 2747 EC CIP 
SF.C 2590 M CIP SF.C 2747 KM CIP 
SF.C 2709 A CIP SF.C 2747 M CIP 
SF.C 2709 AE CIP SF.C 2748 C CIP 

SF.C 2709 AP CIP SP.C 2748 OC CIP 
SF.C 2709 C CIP SF.C 2748 M CIP 
SF.C 2709 OC CIP SF.C 2761 C CIP 
SF.C 2709 EC CIP SF.C 2761 oc CIP 
SF.C 2709 ET CIP SF.C 2761 DT CIP 

SF.C 2709 KM CIP SF.C 2761 M CIP 
SF.C 2709 M CIP SF.C 2761 PM CIP 
SF.C 2709 PM CIP SF.C 2761 T CIP 
SF.C 2709 PT CIP SF.C 2776 C CIP 
SF.C 2709 T CIP SF.C 2776 OC CIP 

SF.C 2710 C CIP SF.C 2776 KM CIP 
SF.C 2710 EC CIP SF.C 2776 M CIP 
SF.C 2710 KM CIP SF.C 2776 PM CIP 
SF.C 2710 M CIP SF.C 2776 UC CIP 
SF.C 2710 PM CIP SF.C 2778 C CIP 

SF.C 2711 C CIP SF.C 2778 OC CIP 
SF.C2711 EC CIP SF.C 2778 M CIP 
SF.C 2711 KM CIP SF.C 2790 C 29 
SF.C 2711 M CIP SF.C 2790 M 29 
SF.C 2711 PM CIP SF.C 2805 EC CIP 

SF.C 2723 C CIP SF.C 2805 LEC 353 
SF.C 2723 EC CIP SF.C 2805 RC CIP 
SF.C 2723 JM CIP SF.C 2805 RM CIP 
SF.C 2723 KM CIP SF.C 2806 EC CIP 
SF.C 2723 M CIP SF.C 2806 LEC 353 

(1) See "Sescosem" Library, Page 2 
Voir Bibliothèque "Sescosem", Page 2 
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• 
Type Page Book (1) • Type Page Book (1) 
Type Page Catalogue Type Page Catalogue 

SF.C 2806 RC CIP SF.F 25012 437 
SF.C 2806 RM CIP SF.F 25016 E 467 
SF.C 2808 EC CIP SF.F 25066 E 473 
SF.C 2808 LEC 353 SF.F 25068 E 473 
SF.C 2808 RC CIP SF.F 25071 183 

SF.C 2808 RM CIP SF.F 25072 193 
SF.C 2812 EC CIP SF.F 25086 E 473 
SF.C 2812 LEC 353 SF.F 25088 E 473 
SF.C 2812 RC CIP SF.F 25201 CIP 
SF.C 2812 RM CIP SF.F25201 V CIP 

SF.C 2815 EC CIP SF.F 25301 EV CIP 
SF.C 2815 LEC 353 SF.F 25301 KM CIP 
SF.C 2815 RC CIP SF.F 25302 EV CIP 
SF.C 2815 RM CIP SF.F 25302 KM CIP 
SF.C 2818 EC CIP SF.F 25303 EV CIP 

SF.C 2818 RC CIP SF.F 25303 KM CIP 
SF.C 2818 RM CIP SF.F 25305 EV CIP 
SF.C 2820 LEC 353 SF.F 25305 JV CIP 
SF.C 2824 EC CIP SF.F 25306 ·203 
SF.C 2824 LEC 353 SF.F 25307 203 

SF.C 2824 RC tlP SF.F 25308 203 
SF.C 2824 RM CIP SF.F 25309 EV CIP' 
SF.C 2861 C CIP SF.F 25309 JV CIP 
SF.C 2862 OC CIP SF.F 26303 KV CIP 
SF.C 2861 DT CIP SF.F 26310JV CIP 

SF.C 2861 M CIP SF.F 26310 KV CIP 
SF.C 2861 PM CIP TAA 550 225 
SF.C 2861 T CIP TAA 661 A 229 
SF.F 5010 453 TAA 661 B 229 
SF.F 5011 453 TAA 661 BC 229 

SF.F 5013 457 TAA 930 A 239 
SF.F 25002 EV 461 TAA 930 AC 239 
SF.F 25002 KM 461 TAA 930 B 239 
S F.F 25002 KV 461 TAA 930 BC 239 
SF.F 25003 EV 461 TBA 120 247 

S F.F 25003 KM 461 TBA120A 247 
SF.F 25003 KV 461 TBA 331 253 
S F.F 25004 EV 461 TBA 341 261 
SF.F 25004 KM 461 TBA 400 271 
SF.F 25004 KV 461 TBA 400 D 271 

(1) See "Sescosem" Library, Page 2 
Voir Bibliothèque "Sescosem", Page 2 
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Type Page Book (1) Type Page Book (1) 
Type Page Catalogue Type Page Catalogue 

TBA 440 C 277 TDA 1067 N ClP 

TBA 440 N 285 TDA 1098 209 

TBA 440 P 285 TDA 1099 485 

TBA 790 A 37 TDA 1100 143 

TBA 790 B 37 TDA 1102 151 

TBA 790 C 37 TDA 1103 161 

TBA 790 KB 37 TDAll04 315 

TBA 790 KC 37 TDA 1111 169 

TBA 790 KD 37 TDA 1151 407 

TBA 790 NB 37 TDA 1405 365 

TBA 790 NC 37 TDA 1412 365 

TBA 790 ND 37 TDA 1415 365 

TBA 790 X 37 TDA 1418 365 

TBA 800 71 TDA 1424 365 

TBA 800 A 71 TDA 1550 321 

TBA 810 AP 79 TDA 2590 325 
TBA 810 AS 89 TDB0082 CM CIP 
TBA 810 P 79 TDB0082 DP CIP 
TBA 810 S 89 TDB0084 DP ClP 
TBA 820 95 TDBOlll CM ClP 

TBA 920 291 TDBOlll DP ClP 
TBA 920 S 291 TDB0118 CM CIP 
TBA 1440 G 299 TDBOl19 CM CIP 
TBA 1441 299 TDB0119 DP CIP 
TCA 150 KA 105 TDBOl19FP CIP 

TCA 150 KB 105 TDB0123 KM ClP 
TCA 150 NA 105 TDB0124 DP CIP 
TCA 150 NB 105 TDB0124A-DP CIP 
TCA 150 NBT 105 TDB0124 FP CIP 
TCA 830 SR 119 TDB0139 OP CIP 

TCA 900 395 TDB0146 OP CIP 
TCA 910 395 TDB0148 OP ClP 
TCA 940 125 TDB0149 OP ClP 
TCA 940 E 125 TDB0155 CM CIP 
TDA0759 CM CIP TD B0155A-CM ClP 

TDA 1041 401 TDB0155 DP ClP 
TDA 1045 135 TDB0156 CM ClP 
TDA 1048 305 TDB0156A-CM CIP 
TDA 1057 311 TDB0156 OP CIP 
TDA1067 CIP TDB0157 CM CIP 

(1) See "Sescosem" Library, Page 2 
Voir Bibliothèque "Sescosem", Page 2 
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• 
Type Page Book (1) . Type Page Book (1) 
Type Page Catalogue " Type Page Catalogue 

TDB0157A-CM CIP TDCOl18 CM CIP 

TDB0157 DP CIP TDCOl19 CM CIP 

TDB0158 CM CIP TDC0119 DC CIP 

TDB0158 DP CIP TDC0123 KM CIP 

TDB0347 DP CIP TDC0124 DG CIP 

TDB0353 CM CIP TDC0124 DP CIP 

TDB0353 DP CIP TDC0124A-DP CIP 

TDB0555 CM CIP TDC0139 DG CIP 

TDB0555 DP/8 CIP TDC0139 DP CIP 

TDB0714 CM CIP TDC0146 DP CIP 

TDB07891 DP CIP TDC0148 DG CIP 

TDB0791 EP/12 CIP TDC0148 DP CIP 

TDB0791 EP/14 CIP TDC0149 DP CIP 

TDB0791 KM CIP TDC0155 CM CIP 

TDB0791 SP CIP TDC0155A-CM CIP 

TDB2022 CM CIP TDC0156 CM CIP 

TDB2117 CM CIP TDC0156A-CM CIP 

TDB2117 KM CIP TDC0157 CM CIP 

TDB2117 SP 3/2 CIP TDC0157 A-CM CIP 

TDB2117 SP 3/7 CIP TDC0158 CM CIP 

TDB2137 CM CIP TDC0158 DP CIP 

TDB2137 KM CIP TDC0555 CM CIP 
TDB2137 SP 3/2 CIP TDC0714 CM CIP 
TDB2137 SP 3/7 CIP TDC0759 CM CIP 
TDB2608 DP CIP TDC0791 KM CIP 

TDB2905 CM CIP TDC2117 CM CIP 
TDB2905 KM CIP TDC2117 KM CIP 
TDB2905 SP CIP TDC2117 SP 3/2 CIP 
TDB2905A-CM CIP TDC2117 SP 3/7 CIP 
TDB2905A-KM CIP TDC2137 CM CIP 

TDB2905A-SP CIP TDC2137 KM CIP 
TDB2912 CM CIP TDC2137 SP 3/2 CIP 
TDB2912 KM CIP TDC2137 SP 3/7 CIP 
TDB2912 SP CIP TDC2905 CM CIP 
TDB2915 CM CIP TDC2905 KM CIP 

TDB2915 KM CIP TDC2905A-CM CIP 
TDB2915 SP CIP TDC2905A-KM CIP 
TDC0082 CM CIP TDC2912 CM CIP 
TDC0084 DP CIP TDC2912 KM CIP 
TDCOlll CM CIP TDC2915 CM CIP 

(1) See "Sescosem" Library, Page 2 
Voir Bibliothèque "Sescosem", Page 2 
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8 

Type Page 
Type Page 

TDC2915 KM 
TDE0082 CM 
TDE0084 DP 
TDE0111 CM 
TDE0118CM 

TDE0119 CM 
TDEOl19DP 
TDE0123 KM 
TDE0124 DP 
TDE0124A·DP 

TDE0139 DP 
TDE0146 DP 
TDE0148 DP 
TDE0149 DP 
TDE0155 CM 

TDE0156 CM 
TDE0157 CM 
TDE0158 CM 
TDE0158 DP 
TDE 1064 441 

(1) See "Sescosem" Library, Page 2 
VoIr Bibliothèque "Sescosem ", Page 2 

Book (1) 
Catalogue 

CIP 
CIP 
CIP 
CIP 
CIP 

CIP 
CIP 
CIP 
CIP 
CIP 

CIP 
CIP 
CIP 
CIP 
CIP 

CIP 
CIP 
CIP 
CIP 

Type Page Book (1) 
Type Page Catalogue 

TDE1607 CM CIP 
TDE1617 CM CIP 
TDE1637 CM CIP 
TDE1647 CM CIP 
TDE2117 CM CIP 

TDE2117 KM CIP 
TDE2117 SP 3/2 CIP 
TDE2117 SP 3/7 CIP 
TDE2137 CM CIP 
TDE2137 KM CIP 

TDE2137 SP 3/2 CIP 
TDE2137 SP 3/7 CIP 
TDE2608 DP CIP 
TDF 1064 441 
TDF2902 DP CIP 

TDF2902 FP CIP 
TDF2904 DP CIP 
TEA 1000 337 
TEA 1001 487 



Symbols 

Linear integrated circuits 

Automatic gain control 

Voltage gain {dynamicl 

Voltage gain {continuousl 

Common mode voltage gain 

Differentiai mode voltage gain 

Susceptance 

Band width 

Collector-substrat capacitance 
'{transistors arraysl 

Input capacitance {with groundl 

Differentiai input capacitance 

Load capar.itance 

Common mode rejection ratio 

Output capacitance (with ground). 

Short-circuit input capacitance 
b = common base 

= common emitter 

Open-circuit reverse transfer capacitance 
b = common base 

= common emitter 

Open-circuit output capacitance 
b = common base 
e = common emitter 

Total harmonie distorsion 

Temperature coefficient of input offset current 

*y __ ... = g ..... + jb ..... 

AGC 

Av 

AV 

AVC 
Avc 

AVD 
AVd 

b* 

CMR 

C12b 
C12e 

d 

Symboles 

Circuits intégrés linéaires 

Contr61e automatique de gain 

Amplification en tension (dynamique) 

Amplification en tension (continu) 

Amplification en tension du mode commun 

Amplification en tension du mode différentiel 

Susceptance 

Bande passante 

Capacité collecteur-substrat 
(réseaux de transistors) 

Capacité d'entrée (par rapport à la masse) 

Capacité différentielle d'entrée 

Capacité de charge 

Taux de réjection en mode commun 

Capacité de sortie (par rappo!t à la masse) 

Capacité d'entrée, sortie en court-circuit 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Capacité de transfert inverse (capacité de 
réaction), entrée en court-circuit 
b = en base commune 
c = en émetteur commun 

Capacité de sortie, entrée en circuit ouvert 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Distorsion harmonique totale 

Coefficient de température du courant 
de décalage à l'entrée 

• 

9 



Temperature coefficient of output voltage 

Temperature coefficient of input offset voltage 

Equivalent input noise voltage 

Common mode voltage range 

Equivalent input noise electromotive force 

Frequency 

Cut-off frequency 

Modulation frequency 

Oscillator or oscillation frequency 

Transition frequency 

Tuning frequency 

Noise figure 

Conductance 

Power gain 

Short-circuit input impedance 
b = common base 
e = common emitter 

Open-circuit reverse voltage transfer ratio 
b = common base 
e = common emitter 

Short-circuit forward current transfer ratio 
b common base 

= common emitter 

Static value of the forward current transfer 
ratio (common emitter) 

*y ..... =g .••.. +jb ..... 

10 

f 

fmod 

f" T 

F 

Coefficient de température de régulation 

Coefficient de température de la tension 
de décalage à l'entrée 

Tension de bruit ramenée à l'entrée 

Gamme de la tension du mode commun 

Force électromotive de bruit ramenée à l'entrée 

Fréquence 

Fréquence de coupure 

Fréquence de modulation 

Fréquence d'oscillation ou de l'oscillateur 

Fréquence de transition 

Fréquence d'accord 

Facteur de bruit 

Conductance 

Gain en puissance 

Impédance d'entrée, sortie en court-circuit 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Rapport de transfert inverse de la tension, 
entrée en court-circuit 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Rapport de transfert direct du courant, sortie 
en court-circuit 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Valeur statique du rapport de transfert direct 
du courant (en émetteur commun) 



Open-circuit output admittance 
b common base 

eommon emitter 

Current 

Automatie gain control stage input eurrent 

1 nput bias eurrent 

Bias eurrent one input 

Colleetor (D_C) eurrent 

Collector-base eut-off eurrent with 1 E = 0 and 
V CB specified 

Supply current 

Supplyeurrents 

Collector-emitter eut-off eurrent with 1 B = 0 

and V CE speeified 

1 nput offset eurrent 

Full load current 

1 nput current 

Mean bias eurrent (or input eurrent without 
input signal) 

Input equivalent noise current 

Null load current 

Output current 

eut-off leakage eurrent 

High level output current 

ICBO 

ICC 

ICEO 

Admittance de sortie, entrée en circuit ouvert 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Courant 

Courant d'entrée de l'étage de commande 
automatique de gain 

Courant de polarisation 

Courant de polarisation d'une entrée 

Courant (continu) de collecteur 

Courant résiduel collecteur-base avec lE = 0 
et V CB spécifié 

Courant d'alimentation 

Courant fourni par les alimentations 

Courant résiduel collecteur-émetteur avec 
1 B = 0 avec V CE spécifié 

Courant de décalage à l'entrée 

Courant maximum débité dans la charge 

Courant d'entrée 

Courant de polarisation (en courant d'entrée 
sans signal) 

Courant de bruit ramené à l'entrée 

Courant en l'absence de charge 

Courant de sortie 

Courant de fuite à l'état bloqué 

Courant de sortie à l'that haut 

11 
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12 

Low level output current 

Short-circuit output current 

Short-circuit current limit 

Strobe current 

(Continuous) on state current 

Overshoot factor 

Long term stability 

Une regulation 

Load regulation 

InternaI power dissipation 

Output power (useful in load) with specified 
conditions 

Power dissipation 

External generator resistance 

Input resistance (between input and ground) 

DifferentiaI input resistance 

Load resistance 

Output resistance 

DifferentiaI output resistance 

Parallel 1055 resistance of a tuned oscillatory 
circuit 

Source resistance 

Sense current resistance 

'os 

KOV 

KVO 

p 

Courant de sortie à l'état bas 

Courant de sortie en court-circuit 

Courant de court-circuit 

Courant d'échantillonnage 

Courant continu à l'état passant 

Facteur de rebondissement 

Stabilité dans le temps 

Coefficient de régulation en fonction de la 
tension d'entrée 

Coefficient de régulation en fonction de la 
charge 

Puissance dissipée 

Puissance de sortie (utile dans la charge) 
dans des conditions spécifiées 

Dissipation de puissance 

Résistance de générateur extérieur 

Résistance d'entrée (entre une entrée et 
la masse) 

Résistance différentielle d'entrée 

Résistance de charge 

Résistance de sortie 

Résistance différentielle de sortie 

Résistance parallèle de perte d'un circuit 
oscillant à l'accord 

Résistance de source 

Résistance de limitation du courant 



Junction-ambient thermal resistance 

Junction-case thermal resistance 

Case-ambient thermal resistance 

Ripple rejection 

Sensitivity (input signal voltage with output and 

operating conditions specified) 

Siew rate 

Supply voltage rejection ratio 

Delay time 

Fall time 

Turn off time 

Turn on time 

Strobe release time 

Over shoot time 

Pulse time 

Rise time or respbnse time 

Ripple time 

Carrier storage time 

Fall time 

Rise time 

Ambient temperature . 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

Rth(c-a) 

Rvf 

S 

SVR 

Tamb 

Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Résistance thermique (jonction-boïtier) 

Résistance thermique (boïtier-ambiante) 

Taux de filtrage 

Sensibilité (tension de signal d'entrée dans 
des conditions de sortie et de fonctionnement 
spécifiées) 

Pente du signal de sortie 

Taux de réjection dû aux alimentations 

Retard à la croissance 

Temps de décroissance 

Temps total de coupure 

Temps total de croissance 

Temps de réponse entre échantillonnage 

Temps de rebondissement 

Durée d'une impulsion 

Temps de montée ou temps de réponse 

Temps de vacillement 

Retard à la décroissance 

Temps de transition à la décroissance 

Temps de transition à la croissance 

Température ambiante 

13 
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Case temperature 

Junction temperature 

Operating temperature 

Storage temperature 

Voltage applied to automatic gain control stage 

14 

Base-emitter (D_C) voltage 

Collector-base iD_ C) voltage, with 1 E = 0 and 

IC specified 

Supply volt,!ge (s) 

Collector-emitter (D.C) voltage, with 1 B = 0 
and 1 C specified 

Collector-emitter saturation voltage, with lB 
and 1 C specified 

Co Il ecto r su bstrate-vo Itage 

Input OTTset voltage 

Emitter-base (D.C) voltage, with IC = 0 and 

1 E specified 

Positive output level 

Dynamic input voltage 

(Continuous) input voltage 

1 nput offset voltage 

Differentiai input voltage 

Input. voltage range 

Tcase 

Toper 

Tstg 

VCEsat 

Vcso 

Température bOÎtier 

Température de jonction 

Température de fonctionnement 

Température de stockage 

Tension appliquée à l'étage de commande 
automatique de gain 

Tension (continue) base-émetteur 

Tension (continue) collecteur-base avec 
1 E = 0 et le spécifié 

Tension d'alimentation (s) 

Tension (continue) collecteur-émetteur, avec 
1 B = 0 et 1 C spécifié 

Tension de saturation collecteur-émetteur, 
avec lB et 1 C spécifiés 

Tension collecteur-substrat 

Tension de décalage à l'entrée 

Tension (continue) émetteur-base, avec 
1 C = 0 et 1 E spécifié 

Niveau de sortie positif 

Tension d'entrée dynamique 

Tension (continue) d'entrée 

Tension de décalage à l'entrée 

Tension différentielle d'entrée 

Tension d'entrée limite 



Negative output level 

Equivalent (input) noise voltage 

Output noise voltage 

AF output voltage (AF amplifier) 

Output voltage 

High level output voltage 

Low level output voltage 

Maximum range of output signal 

Maximum output voltage (peak to peak) 

Output voltage swing 

Reference voltage 

Gain control voltage 

Supply voltage 

Short-circuit input admittance 
b = common base 
e = common emitter 

Short-circuit reverse transfer admittance 
b = common base 

= common emitter 

Short-circuit forward transfer admittance 
b = common base 
e = common emitter 

Short-circuit output admittance 
b = common base 

= common emitter 

Input impedance 

*y ..... =g ..... + jb ..... 

Vref 

Vreg 

Y11b* 
Y11e 

Niveau de sortie négatif 

Tension équivalente de bruit (ramenée à l'entrée) 

Tension de bruit en sortie 

Tension du signal de sortie BF (amplificateur BF) 

Tension de sortie 

Tension de sortie à l'état haut 

Tension de sortie à l'état bas 

Excursion maximale du signal de sortie 

Tension maximale de sortie (crête à crête) 

Dynamique de sortie 

Tension de référence 

Tension de commande de gain 

Tension d'alimentation 

Admittance d'entrée, sortie en court-circuit 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Admittance de transfert inverse, entrée en 
court-circuit 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Admittance de transfert direct, sortie en 
court-circuit 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Admittance de sortie, entrée en court-circuit 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Impédance d'entrée 
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Common mode input impedance 

Differentiai input impedance 

Output impedance 

Differentiai output impedance 

1 nput offset voltage temperature coefficient 

Temperature coefficient 

Current temperature coefficient 

1 nput offset current temperature coefficient 

Voltage temperature coefficient 

Reference voltage tempera'ture coefficient 

Dut Y cycle (of a pulse) 

via 

110 

Impédance d'entrée en mode commun 

Impédance différentielle d'entrée 

Impédance de sortie 

Impédance différentielle de sortie 

Coefficient da température de la tension de 
décalage à l'entrée 

Coefficient de température 

Coefficient de température du courant 

Coefficient de température du courant de 
décalage à l'entrée 

Coefficient de température de la tension 

Coefficient de température de la tension 
de référence 

Facteur de forme (d'une impulsion) 

Efficiency 1/ Rendement 
(PO = 1/ VCC ICCI 

Phase angle 

Phase angle of input admittance with output 
short-circuit 
b = common circuit 
e = common emitter 

Phase angle of reverse transfer admittance with 
input short-circuit 
b = common base 

= common emitter 

16 

rpYllb 
rpYlle 

rpY12b 
CPY12e 

Angle de phase 

Angle de phase de l'admittance d'entrée, sortie 
en court-circuit 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Angle de phase de l'admittance de transfert 
inverse, entrée en court-circuit 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 



Phase angle of forward transfer admittance with 
output short-circuit 
b = common base 
e = common emitter 

Phase angle of output admittance with input 
short-circuit 
b = common base 
e = common emitter 

Angular frequency 

4>Y22b 
4>Y22e 

w 

Angle de phase de l'admittance de transfert 
direct, entrée en court-circuit 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Angle de phase de l'admittance de sortie, entrée 
en court-circuit 
b = en base commune 
e = en émetteur commun 

Pulsation 

17 
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Symbols 

MOS integrated circuits 

Clock input capacitance 

Orain-substrate capacitance 

Drain-case capacitance 

Drain-source capacitance 

Gate-substrate (input) capacitance 

Gate-drain capacitance 

Gate-output capacitance 

Gate-sou rce capacitance 

Input capacitance 

1 nput-substrate capacitance 

Load capacitance 

Logic input capacitance 

Output-substrate capacitance 

Source-substrate capacitance 

Source-case capacitance 

Reverse transfer capacitance 

Clock frequency 

Maximum clock frequency 

Drain current 

V DO power supply current per package 

Quiescent device current 

Output drive current, N channel 

Drain leakage current 

CBI/> 

COB 

COC 

CDS 

CGB 

CGO 

CGO 

CGS 

CI 

CIB 

CL 

CL IB 

COB 

CSB 

CSC 

f max 

ID 

100 

10L 

IdN 

10(off) 

Symboles 

Circuits intégrés MOS 

Capacité de l'entrée d'horloge 

Capacité drain-substrat 

Capacité drain-boÎtier 

Capacité drain-source 

Capacité (d'entrée) grille-substrat 

Capacité grille-drain 

Capacité grille-sortie 

Capacité grille-source 

Capacité d'entrée 

Capacité d'entrée-substrat 

Capacité de charge 

Capacité d'entrée logique 

Capacité de sortie-substrat 

Capacité source-substrat 

Capacité source-boÎtier 

Capacité de transfert inverse 

Fréquence d'horloge 

Fréquence maximale d'horloge 

Courant de drain 

Courant de l'alimentation V DO par boÎtier 

Courant d'alimentation au repos 

Courant de sortie, canal N 

Courant de drain au blocage 

• 
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MOS 

Output drive current, P channel 

Drain current at V GS = 

V GG power supply current per package 

Pull-up current 

Gate leakage current 

Gate leakage current at VOS = 

Input current 

1 nput current at VI H 

1 nput current at VIL 

(input) leakage current 

Logic input leakage current 

Output leakage current 

Output current 

Output current at VOH 

Maximum output disable current 

Output current at VOL 

Short-circuit output current 

Output leakage current 

Pull-up current 

Source current 

Source leakage current 

V SS power supply current 

20 

'dP 

'OSS 

'GG 

'G on 

'GSB 

'GSS 

l, 

"H 

"L 

"SB 

'L,SB 

'LO 

'0 

'OH 

'OHZ 

'OL 

'OS 

'OSB 

'P 

'S 

'S(off) 

'SS 

Courant de sortie, canal P 

Courant de drain pour V GS 

Courant d'alimentation V GG par bOÎtier 

Courant MOS de charge 

Courant de fuite grille-substrat 

Courant de fuite de grille à VOS = 

Courant d'entrée 

Courant d'entrée à VIH 

Courant d'entrée à VIL 

Courant de fuite (entrée)-substrat 

Courant de fuite entrée logique-substrat 

Courant de fuite de sortie 

Courant de sortie 

Courant de sortie à V OH 

Courant maximal de sortie à l'état haute impé­

dance 

Courant de sortie à VOL 

Courant de sortie en court-circuit 

Courant de fuite sortie-substrat 

Courant de MaS de charge 

Courant de source 

Courant de source au blocage 

Courant de l'alimentation VSS 



MOS • 

-----------------------------------------------------------
Clock input leakage current 

Quiescent device dissipation/package 

Power dissipation 

Gate-source (input) resistance 

Dynamic input resistance at VI H 

Dynamic input resistance at VIL 

Drain-source leakage resistance 

On drain-source resistance 

Access time 

Ambient temperature 

Address to write set-up time 

Chip inhibit time 

Chip enable to output time 

Chip select time 

Data hold time 

Read set-up time 

Clock rise time 

Clock fall time 

Hold time 

Junction temperature 

Previous read data valid with respect to address 

rOS(off) 

rOS(on) 

tA 

Tamb 
(tamb) 

Courant de fuite horloge-substrat 

Puissance dissipée par bOÎtier au repos 

Puissance dissipée 

Résistance (d'entrée) grille-source 

Résistance dynamique d'entrée à VIH 

Résistance dynamique d'entrée à VIL 

Résistance drain-source au blocage 

Résistance drain-source à l'état passant 

Temps d'accès 

Température ambiante 

t(A-W)set Temps de préétablissement de l'adresse par 

rapport à l'écriture 

te 1 Temps de mise en inhibition 

teo Temps de levée d'inhibition 

tes Temps de levée d'inhibition 

tOhold Temps de maintien de l'information 

tOset Temps de préétab/issement de la lecture 

tnp Temps de montée de l'horloge 

!trp Temps de descente de l'horloge 

thold Temps de maintien 

Tj = T(vj) Température de jonction 
(tj = t(vj)) 

tOH Temps de validité de l'information précédente par 

rapport aux adresses 
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MOS 

Operating temperature 

Propagation delay time (input signal to output 

signal) 

Propagation delay time high to low level output 

Propagation delay time low to high level output 

Read cycle time 

Read set-up time 

Clock rise time 

1 nput set-up time 

Storage temperature 

Transition time high to low level 

Transition time low to high level 

Pulse width 

Write cycle time 

Chip enable to write set-up time 

Write pulse width 

Clock pulse width 

Substrate voltage 

Drain-source breakdown voltage 

Drain-source breakdown voltage, with V GS = 0 

and 1 D specified 

22 

Toper 

(toper) 

t RC 

t RS 

t rcp 

tset-up 

T stg 
(tstg ) 

tTHL 

tTLH 

tw 

twc 

tws 

Température de fonctionnement 

Temps de propagation (entrée signal à sortie 

signal) 

Temps de propagation à la décroissance du signal 

de sortie 

Temps de propagation à la croissance du signal 

de sortie 

Temps de cycle de lecture 

Temps de préétablissement de la lecture 

Temps de montée de l'horloge 

Temps de préétab/issement 

Température de stockage 

Temps de transition à la décroissance 

Temps de transition à la croissance 

Largeur d'impulsion 

Temps de cycle d'écriture 

Temps de préétabliscement de /'inhibition par 

rapport à l'écriture 

twlN Largeur de l'impulsion d'écriture 

t wtjJ Largeur d'impulsion d'horloge 

V B Tension de substrat 

v (B R) DSB Tension de claquage drain-source 

V (BR)DSS Tension de claquage drain-source, avec V 4s = a 
et 'D spécifié 



MOS • 
Gate-source breakdown voltage V(BR)GSB Tension de claquage grille-source 

Pull up-source breakdown voltage V(BR)PSB Tension de claquage de MOS de charge 

Source-drain breakdown voltage V (B R) SD B Tension de claqlUJge source-drain 

(OC) supply voltage V CC Tension d'alimentation (continue) 

Drain power supply voltage V D6note 
1) Tension d'alimentation drain 

Drain-source vol.tage Tension drain-source 

Gate-case voltage Tension grille-boÎtier 

Gate power supply voltage Tension d'alimentation de grille 

Gate to source voltage Tension grille-source 

Gate-source threshold voltage VGS(TO) Tension de seuil grille-source 

Input voltage Tension d'entrée 

Noise immunity voltage Tension d'immunité au bruit 

High level noise immunity voltage Tension d'immunité au bruit à l'état haut 

Low level noise immunity voltage Tension d'immunité au bruit à /'état bas 

Output voltage Tension de sortie 

High level output voltage Tension de sortie à l'état haut 

Low level output voltage Tension de sortie à l'état bas 

Pull up-substrate voltage V pB Tension MOS de charge-substrat 

Pull up-dr~in voltage Tension MOS de charge-drain 

Pull up-source voltage Tension MOS de charge-source 

Source to substrate voltage Tension source-substrat 

Notel: Supply voltage VDD-VSS is negative for P-MOS circuits and positive for C-MOS circuits. 
La tension d'alimentation VOO- VSS est négative pour les circuits à canal P, positive pour les circuits C-MOS. 
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MOS 

Source power supply voltage VSS Tension d'alimentation de la source 

N channel threshold voltage V(TO)N Tension de seuil du canal N 

P channel threshold voltage V(TO)P Tension de seuil du canal P 

High level clock voltage VHif> Tension d'horloge à l'état haut 

Low level clock voltage VLif> Tension d'horloge à l'état bas 

Forward admittance Y21s Admittance de transfert direct 

24 



AF Amplifiers 
Afif7p/if/cateurs BF 
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PAGE TYPE 
PAGE TYPE' 

95 TBA 820 

71 TBA 800 
89 TBA 810 S 

119 TCA 830 SR 

71 TBA 800 A 
89 TBA 810 AS 

TDA 1111 SP 
169 

(ESM 432 cl 

Thermal 
protection 
Protection 
thermique 

26 

AUDIO FREQUENCY AMPLI FIERS 
AMPLIFICATEURS BASSE FREQUENCE 

COPPER FRAME 
GRILLE CUIVRE 

t'If!fl 
CB-21 

~ 
CB-l09 

~ Il 
CB-155 

&1 !!!!II!J 

Classic family 
Série classique 

Po 
(W) 

1 

KOVAR FRAME TYPE 
GRILLE KOVAR TYPE 

fI/fIJ TDA 1045 

CB-l0B 

KOVAR FRAME WITH INERTIABLOCK 
GRILLE KOVAR AVEC MASSeLOTTE 

~oo TBA 790 

~ 2 
at TBA 790 K à 

4 
~ U CB-99 

~-~ 

~-o~J ~>--
: , - -1,. , 

'" v: t UU t,IJ TBA 790 N 

~ CB-135 

~ TGA 150 

4 ~99 at 
à 

5 ---~ 

~~ './,U ~ TCA 150 N 

'j-' ~" CB-135 

15 

PAGE 
PAGE 

135 

37 

37 

37 

105 

105 



PAGE 
PAGE 

79 

TYPE 
TYPE 

TBA810P 

79 TBA 810 AP 

125 TCA 940 

143 TDA 1100 SP 

X 
151 TDA 1102 SP 

(ESM 1532 Cl 

161 TDA 1103 SP 
(ESM 1231 Cl 

METALLIC PACKAGE 
BOIT/ER METALLIQUE 

29 SF.C 2790 

AUDIO FREQUENCY AMPLIFIERS 
AMPLIFICATEURS BASSE FREQUENCE 

Family protected against short circuits and thermal overloading 
Série protégée contre les courts circuits et les surcharges thermiques 

COPPER FRAME 
GRILLE CUIVRE 

~ 
CS·l09 

" CS·173 

IJII 
CS·173 

Po 
(W) 

5 

8 

10 

20 

DEVELOPPMENT CIRCUIT 
CIRCUIT EN DEVELOPPEMENT 

TDA 1099 Stereo amplifier 2 x 10 W for car radio See PAG E 
Amplificateur stéréo pour auto radio 2 x la W - Voir PA GE 

• 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Operating free-air 

SF.C 2790. C, SF.C 2790 M 

AF AMPLI FI ERS 
AMPLIFICATEURS BF 

P* loverload * * t(vil Vs 
Package temperature range Storage temperature Isurcharge lpeak Type (OC) (V) (W) BOÎtier Gamme de température Température de stockage maX'. '(non repetitive) Icrête 

ambiante de fonctionnement max min. max {non répétitif} 

SF_C 2790 C TO-l00 O°C, + 70°C -65°C, + 150°C 150 12 0,6 1 A 0,6 A 
6 

SF.C 2790 M TO-l00 -55°C, +125°C -65°C, + 150° C 150 12 0,6 lA 0,6 A 

General description 

The SF.C 2790 C and SF.C 2790 Mare integrated 
monolithic power amplifiers intended for use in AF 
amplification systems with low loads. 

They following advantages can be obtained : 

- The output push-pull configuration can provide 
'high output current (0,6 A). 

- The high quiescent current stability obtained from 
a built in temperature and voltage compensating 
network makes thermal runaway impossible. 

- High open loop gain. 

- The differential preamplifier, fed from a controlled 
constant current source, provides good immunity 
against power suppl Y ripple . 

- The input double emitter follower configuration 
achieves low input current and high input impedan­
ce : so the use of PNP transistor let DC input 
voltage be zero. Offset input voltage can be low, 
even with a high external resistor. 

- High input impedance. 

'= THOMSON· CSF 

DM~S(UICOtiOUCTEURS 

~. 

6 

Description générale 

Les circuits intégrés monolithiques SF.C 2790 C et SF.C 
2790 M sont des amplificateurs BF de puissance destinés aux 
systèmes d'amplification des audio-fréquences sur impédan­
ces faibles. 

Ils présentent les avantages suivants: 

- Etage push-pull en sortie à courant élevé (0,6 A). 

- Régulation du courant de repos en fonction de la tension 
d'alimentation et de la température, donc suppression du 
risque d'emballement thermique. 

- Gain de boucle ouverte éle~é. 

- Préamplificateur à structure différentielle d'où grande 
immunité aux parasites de l'alimentation en raison du taux 
de rejection élevé des tensions de mode commun. 

- Etage d'entrée à transistor PNP, d'où possibilité de fonc­
tionnement avec une tension de mode commun nulle. 
D'autre part, grâce au montage Darlington à l'entrée, le 
courant d'entrée est très faible. Donc possibilité d'intro­
duire de fortes valeurs de résistances sans décalage notable 
de tension continue. 

- Impédance d'entrée très élevée. 

75 - 6 118 
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SF.C 2790 C, SF.C 2790 M 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Bootstrap 
Bootstrap 

Top view 
Vue de dessus 

TO-100 (CB-3) 
METALCAN 
BOÎtier métal 

VCC ~ 
\. 

Decoupling 
/ Découplage 
~ 

9o-----~-+~~~ 

6 

2/8 
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Output 
Sortie --.. 2 

Power ground 
Masse de puissance 

Schematic 
Schéma électrique 

5 
i 
1 

·Ground 
Masse 

9 ·Compensation 
8 .-- Compensation 

Feed back network 
Réseau de contre-réaction 

Principal features 
Données principales 

- High output current : 0,6 A 
- High open loop gain 
- Temperature guaranteed characteristics 

Very low input current 
Common mode negative voltage .can be 
equal to zero 
Low noise input characteristics 

- Courant de sortie élevé : 0,6 A 

- Gain en boucle ouverte élevé 

- Caractéristiques garanties en température 

Courant d'entrée faible 

- Tension de mode commun nulle 

- Structure d'entrée à faible bruit 

'-----------<>7 



MEASUREMENT DIAGRAM 
SCHEMA DE MESURE 

AF generator ~--"------"-i 
Générateur8F ~l~ 

47 kS1 

TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS D'APPLICATIONS TYPIQUES 

Gain = 8000 
RE 

Optional Il 00 I1F 
Facultatif 

\ 

<lMS1 

LOAD CONNECTED TO GROUND 
CHARGE A LA MASSE 

SF.C 2790 C, SF.C 2790 M 

O,lI1F' 

*Optional 100pF* 
LOAD CONNECTED TO POWER SUPPL Y 
CHARGEAU VCC 

Facultatif 

<lMS1 

Gain G = 
8000 

~ 

*Required only when circuit is powered from a noisy or high impedance power supply 
Nécessaire seulement lorsque la source d'alimentation est bruyante ou à haute impédance 

1
100I1FIO,1I1F 

O,lI1F 

\ , 

3/8 
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SF.C.2790 C 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tamb = 25°C V CC = 9 V 
CARACTERISTIQUES ELECTRIOUES 

TEST CONDITIONS PARAMETERS SYMBOLS 
CONDITIONS DE PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE 

VI = OV 

Output voltage Va 
Tension de sortie T amb = O°C, +70o C 

VI = OV 

Input eurrent Il Courant d'entrée 

Tamb = O°C, +70o C 

VI = OV 

Ouieseent supply eurrent 
ICC Courant de repos fourni par les alimentations 

Tamb = O°C, +70o C 

DYNAMIC CHARACTERISTICS Tamb = 25°C 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Available output peak to peak voltage Va f = 1 kHz 
Tension de crête à crête disponible 

Output power (prior to elipping) 
Po 

f = 1 kHz 
Puissance de sortie (avant écrêtage) d = 2,5 % 

f = 1 kHz 
Total harmonie distortion d Po = 0,5W 
Distorsion harmonique totale 

39 n<R E< 150 n 

1 nput resistanee RI Résistance d'entrée 

(Input) equivalent noise voltage RS = 10kn 

Tension équivalente de bruit Vn 10 Hz 
(ramenée à l'entrée) B = 10 kHz 

Voltage gain f = 1 kHz 
AV 39n Gain en tension RE = 

Power dissipation Ptot Puissance dissipée 

Average supply eurrent ICC Po = 1W 
Courant moyen d'alimentation 

Effieiency TI Rendement Po = 1W 

Po - 50mW 
Sensitivity S RE = 39 n 
Sensibilité 

f = 1 kHz 

4/8 
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unless otherwise specified 
sauf indications contraires 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP, MAX. 
UNITES 

4,2 4,5 4,8 V 

4 4,5 5 V 

50 300 nA 

600 nA 

6 10 mA 

12 mA 

7,9 V 

0,7 1,05 W 

0,3 1 % 

50 Mn 

3 pV 

43 46 50 dB 

0,6 'W 

160 mA 

70 % 

3,2 mV 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS T
amb 

=: 25· C V CC =: 9 V 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

TEST CONDITIONS PARAMETERS SYMBOLS 
SYMBOLES CONDITIONS DE PARAMETRES 

MESURE 

VI =: OV 

Output voltage Va 
Tension de sortie T amb =: -55°C, + 125°C 

VI =: OV 

Input eurrent II 
Couran t d'en trée 

T amb = -55°C, +125°C 

VI = OV 

Ouieseent supply eurrent 
ICC Courant de repos fourni par les alimentations 

T amb = -55°C, + 125°C 

DYNAMIC CHARACTERISTICS T
amb 

= 25°C 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

V CC = 9 V 

Available output peak to peak voltage 
Va f = 1 kHz Tension de crête à cdite disponible 

Output power (prior to c1ipping) 
Po 

f = 1 kHz 
Puissance de sortie {avant écrêtage} d = 2,5 % 

f = 1 kHz 
Total harmonie distortion d Po = 0,5 W 
Distorsion harmonique totale 

39 H <R E< 150 n 

1 nput resistanee 
RI Résistance d'entrée 

(Input) equivalent noise voltage RS = 10 kr2 
Tension équivalente de bruit V 

n 10 Hz 
{ramenée à l'entrée} B = 

10 kHz 

Voltage gain f = 1 kHz 
Gain .en tension AV 

RE = 39n 

Power dissipation Ptet Puissance dissipée 

Average supply eurrent ICC Po = 1W 
Courant moyen d'alimentation 

Efficieney 1] Po = 1W 
Rendement 

Po - 50mW 
Sensitivity S RE = 39 n Sensibilité 

f = 1 kHz 

SF.C 2790 M 

unless otherwise speeified 
sauf indications contraires 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

4,2 4,5 4,8 V 

4 4,5 5 V 

50 300 nA 

600 nA 

6 10 mA 

12 mA 

7,9 V 

0,7 1,05 W 

0,3 1 % 

50 Mn 

3 IlV 

43 46 50 dB 

0,6 .W 

160 mA 

70 % 

3,2 mV 
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SF.C 2790 C, SF.C 2790 M 

C1 and C2 VALUE RECKONING 
DETERMINATION DE Cl et C2 

Cl 
(pF) fC = 15 kHz 

~ 
~ 

400 

1\ 

~ ~ ~2 
~ ~ 

"" 

300 

200 

100 

o 
50 100 150 200 

MAXIMUM POWER DISSIPATION 
DISSIPATION DE PUISSANCE MAXIMALE 

Ptot 
(W) 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

o 

"",1 
~ 

(1) Without heatsink 
Sans radiateur 

(2) With infinite heatsink 
Avec un radiateur infini 

SF.C,2790 C 

Ptot 
(W) 

0,7 

(2) 0,6 

Il) 

~ 
0,5 

~ 0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

o 

13 dB) 

4 

3 

2 

o 
G 

SF.C 2790 M 

(2) 

\1(1) 1\ 
1\ \ 

i\ 

1\ \ 
\ 

1\ 

\ 

o 10 20 30 40 50 60 70 tamblOC) -50 -25 0 25 50 75 100 125 tamb(OC) 
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GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

Vcc =9 V 

RL =8.n 

f =1 kHz 

/v 
~V 

/ 
V p 

/1.....- ~t i'-.... 

/ 

0,5 

/ "~ 

o 0,5 

dB 

o 

-3 

/ 
1/ 

-6 

/ 
V 

1] 

0,6 

0,3 

o 
PO(Wl 

Po 
(W) 

2,5 

2 

1,5 

0,5 

o 
o 2 

1 l vcc =9 V 

RL =8.n 

r\ 

1\ 
\ 

101:2 5 102 :2 5 103 :2 5 104 :2 f (Hz) 

SF.C 2790 C, SF.C 2790 M 

Vcc =9 V 

RL =8,n 

f =1 kHz 

/ 
/ 

/ • [7 
/ 

4 6 
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SF.C 2790 C, SF.C 2790 M 

GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERAL.ES 

'cc 
(mA) 

10 

., 

V 
V 

SIS 

36 

5 

o 

d 

(%) 

2 

/ 
V 

5 

-

10 
Vcc (V) 

VCC =9 V 

RL =Sn 

f =1 kHz 

RE =150.11. 

10 

d 

(%) 

5 

o 

V 
/' 

V 
/' 

5 10 V cc (V) 

r-~-+~H--+ __ ~-HrVCC-9V 
r-~-+~H--+--~-Hr RL =S n 

f =1 kHz 

Re =39.11. 



GENERAL DESCRIPTION 

TBA 790 

AF AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR BF 

The TBA 790 is an integrated monolithic power AF amplifier intended for use in radio receivers, car-radios, TV 
receivers, phonographs, tape record ers_ 

Due to a suitable configuration of internai circuit, the following advantages can be provided : 

- The high idling current stability obtained from a built-in temperature and voltage-compensating network makes 
thermal runaway impossible_ 

- Open-Ioop gain is high enQugh to allow a great amount of feedback (Iow distortion) and keep a sufficient closed 
loop gain (high sensitivity). 

- The differential ·pr'eamplifier, fed from a controlled constant-current source, provides good immunity against 
power-supply ripple. -

- The input double emitter follower configuration achieves the high input impedance required for successful • 
operation with piezoelectric cartridge, moreover, the use of PNP transistors in the preamplifier let D.C. input 
reference voltage be zero. 

- The exceptional D.C. output voltage stability and minimized potential loss, give to the output stage high power 
capability. 

- The very low input current implies a reduced offset input voltage, even with a high external resistor. 

Others highlights include : few external components and not any adjustment. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le circuit intégré monolithique TBA 790 est un amplificateur BF de puissance destiné aux récepteurs radio, auto­
radios, téléviseurs, électrophones, magnétophones. 

Grâce à une disposition convenable du schéma électrique interne, il a été possible d'obtenir les avantages suivants: 

Régulation du courant de repos en fonction de la tension d'alimentation et de la température, donc suppression 
du risque d'emballement thermique. 

Gain de boucle ouverte élevé, donc . possibilité d'appliquer un taux de contre-réaction important (distorsion 
réduite) tout en conservant une sensibilité correcte. 

Préamplificateur à structure différentielle, donc grande immunité aux parasites de l'alimentation en raison du 
gain de mode commun réduit pour ce type de circuit. " n'est donc pas nécessaire de découpler le préamplificateur 

Etage d'entrée à transistors PNP, ce qui permet d'appliquer le signal en un point dont le potentiel continu de 
référence est la masse. 

Régulation de la tension continue de sortie, avec une faible dispersion, ce qui garantit le fonctionnement symétrique 
de l'étage de puissance. 

Impédance d'entrée très élevée due à la structure Darlington à l'entrée, particulièrement adaptée à l'utilisation sur 
électrophone pièzo. 

- Courant d'entrée très faible, donc possibilité de fermer sur des résistances de forte valeur sans introduire de 
décalage notable de tension continue. 

- Absence de réglage et nombre de composants extérieurs réduit_ 

~ THOMSON·CSF' 

~f./SEJ,lIC~oucrEURS 

~v 

75 - 07 1/34 
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TBA 790 

OPTIONS 
OPTIONS 

VCC 
(V) 

max. 

12 

12 

15 

15 

15 

12 

12 

12 

18 

18 

Po / RL 
(.Il) (W) 

0,65 15 

1,3 8 

2,1 8 

2,1 8 

2,1 8 

2,1 4 

2,1 4 

2,1 4 

3,4 8 

3,4 8 

SCHEMACTIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 

'CC /VCC Suffix to note when 

(mA) (V) 
Case ordering Characteristics page 
BOÎtier Suffixe à indiquer à la Caractéristiques page 

typo commande 

6 9 CB-l08 X 4 

6 9 CB-l08 A la 

8 12 CB-l08 B 16 

8 12 CB-99 KB 16 

8 12 CB-135 NB 16 

6 9 CB-l08 C 22 

6 9 CB-99 KC 22 

6 9 CB-135 NC 22 

la 15 CB-99 KD 28 

la 15 CB-135 ND 28 

r-~----------------------------------------------~--u14 

5,6 kn 
2,8 kn 

50.11 

3,6 kn 

r--+----~--~------~--_+------~----~~~----~--o12 

la 

L-~~----~~--~--_4~--~~--~--~----------+_-------------------u8 

L---------------------u5 

L-----------------------~----------------------------------__o3 
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PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

CB-135 

TBA 790 NB, NC, ND 

Bootstrap 
Bootstrap 

Not ta use 
Ne pas utiliser 

Compensation 
Compensation 

Not ta use 
Ne pas utiliser 

Input 
Entrée 

Feed back network 
Réseau de contre-réaction 

Not ta use 
Ne pas utiliser 

Input, 
Entrée 

CB-l0S 

TBA 790 X, A, B, C 

A : Preamplifier 
Préamplificateur 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

B : Amplifier 
Amplificateur 

Ground 
Masse 

Not ta use 
Ne pas Utiliser 

Ground 
Masse 

Not ta use 
Ne pas utiliser 

Output 
Sortie 

Not ta use 
Ne pas utiliser 

+VCC 

CB-99 

TBA 790 

3/34 
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TBA 790 

APPLICATION CI RCUITS (available for any type) 
SCHEMAS D'APPLICATION (valable pour tous les types) 

4/34 

40 

10 

LOAD CONNECTEDTO +VCC 
CHARGE AU +Vcc 

~
------'-------------------~--------O+VCc 

, 
100 pF 

100 n 

C1,C2 

LOAD CONNECTED TO -V CC 
CHARGE AU -v CC 

Frequency compensation and bandwidth adjustment 
Condensateurs de compensation et réglage bande passante 

Connecting load capacitor 
Condensateur de liaison à la charge 

Voltage gain AV adjustment AV 
Résistance de réglage du gain en tension A V 

B iasing resistor 
Résistance de polarisation 

Numerical values are given in the following diagrams 
Les valeurs numériques sont données dans les diagrammes suivants 

8000 
RE (rt,) 



DIAGRAMS FOR SELECTING VALUES OF EXTERNAL 
COMPONENTS OF THE APPLICATION CIRCUIT 
DIAGRAMMES POUR LA DETERMINATION DES VALEURS DES 
COMPOSANTS EXTERIEURS DU SCHEMA D'APPLICATION 

Cl 
(pF) 

400 

300 

200 

100 

o 

4 

2 

4 

+YPIJAL CLRVE
1 1 

t-- COURBE TYPIQUE V 

o 

/ 
/ 

-fI 
(0 

V I;LI 

Q) ~1- / 

V I.y 
/ Q)-7 

1/ X 1\\1-' ').SV: /r-72 
/ 

V y l 
50 100 

INPUT NOISE VOLTAGE VEI3SUS RG 
TENSION DE BRUIT A L'ENTREE EN 
FON CT/ON DE RG 

/ 
V 

V 
1 

/ 

V 
/ 

1 

/ 

V
V 

C2 
(nF) 

4 

3 

2 

o 

400 

300 

200 

100 

o 

o 

\ 

TBA 790 

/ 

/ 

(available for any type) 
(valable pour tous les types) 

/ 
/ 

/ 

f; 
/ 

.:::-

~/ 

/ 
V 

50 100 

VOLTAGE GAIN VERSUS RE 
GAIN EN TENSION EN FONCTION 
DE RE 

TYPICAL CURVES 
COURBES TYPIQUES 

T . j 
aiaa i--

1\ AV = 
RE (n) 

\ 
1-

1 
\ 

\ 
'\ 

r--.. 
'1"--. :--. 

1 
1 

50 100 150 RE (n) 
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TBA 790 X 

This type is specially intended for low power radio receivers. 
Ce type est plus spécialement destiné aux récepteurs radio à faible consommation. 

GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Output power to 15 n (d= 10%) 
Puissance de sortie sur charge 1551 

Total quiescent current supply 
Courant d'alimentation sans sfgnal 

Input impedance 
Impédance d'entrée 

VCC 

VCC =9 V Po 

VCC=9 V ICC 

RI 

Sensitivity (PO=50 mW, RL =15 n) S Sensibflité 

L1MITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Peak output current 
Courant crête de sortie 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage tempe rature 
Température de stockage 

VCC 

10 

P tot 

T(vj) 

Tstg 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(W) 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

"" "" '\ "" \ 
'\ 

6 -12 V 

0,65 W 

6 mA 

50 Mn 

Adjustable with external resistor RE 
between 2 and 20 m V 
Ajustable par résistance extérieure RE 
entre 2 et 20 mV 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

12 V 

0,5 A 

See curve 
Voir courbe 

+125 oc 

-25 oc 

+125 oC 

25 50 75 100 tamb( Oc) 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

T amb=25 o C 

VCC = 6 -12 V 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input current 118 Courant d'entrée 

Output voltage Vee= 9 V 
Va 

Tension de sortie VI = a 

Total quiescent current supply Vee = 9 V lee Courant d'alimentation sans signal . 

1 nput resistance RI Résistance d'entrée 

(Input) equivalent noise voltage RG=10 kn 
Tension équivalence de bruit Vn 
{ramenée à l'entréQ} 8 =10 HZ-la kHz 

Available output peak to peak Vee = 9 V 
voltage RL = 15n Va 
Tension de sor,ie crête à crête disponible 

f = 1 kHz 

Output power (prior to clipping) 
Vee = 9 V 

Puissance de sortie (avant écrêtage) RL = 15n Po 
d = 2,5 % 

Maximum output power 
Vee = 9 V 

Puissance de sortie maximale RL = 15n Po 
d = la % 

Vee = 9 V 

Total harmonie distortion RL = 15n 
d 

Distorsion harmonique totale Po = 0,15W 
f = 1 kHz 

TBA 790 X 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications concraires! 

Min. Typ. Max. 

50 nA 

4,2 4,5 4,8 V 

6 mA 

1 50 Mn 

3 /lV 

8 V 

0,53 W 

0,65 W 

0,3 % 

7/34 
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TBA 790 X 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

"T:amb= 25° C 
VCC =6 -12 V 

Voltage gain 
Gain en tension 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Average current supply 
Courant moyen d'alimentation 

Efficiency 
Rendement 

Sensitivity 
Sensibilité 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Po = 50mW 

RE = 39 il. AV 

f = 1 kHz 

VCC = 9 V 
Ptot R[... = 15 il. 

VCC = 9 V 

RL =·15 il. ICC 
Po = 0,53 W 

-VCC = 9 V 

RL = 15 il. 11 
Po =- 0,53 W 

Po = 50mW 

RE = 39 il. S 

f = 1 kHz 

* 

Junction·ambient thermal resistance 
RthO-a) Résistance thermique {jonction.ambiante} 

8000 * 1 AV 1 = ROE (il.) 

8/34 
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(Unless otherwise stated) 
{Sauf indications contraires} 

Min. Typ. Max. 

46 dB 

0,32 W 

90 mA 

65 % 

4,3 mV 

200 °C/W 



GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

Ptot 
(W) 

0,5 

Vcc -9 V 
1] 

RL =15.n 

f =1 kHz 

.-/ 0,4 

~r 
0,6 

0,3 

0,2 

0,1 

o 

47/ 

/ / 
/ 

0,1 0,2 0,3 

d 

% 

6 

4 

~t 

0,4 

............. l'-

0,3 

o 
0,5 Po (W) 

Vcc =9 V 

RL =15.n 

f =1 kHz 

1 

1 

dB 

o 

-3 

-6 

/ 
1 

/ 
/ 2 

J 
o 0,2 0,4 0,6 

TBA 790 X 

Vcc =9 V 

RL =15.n 

Po =50 mW 

/ 1\ 
1 ~ 

1/ \ 
J 

5 102 2 5 103 2 5 104 2 5 
f (Hz) 

Po (W) 
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TBA 790 X 

GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

ICC 

(mA) 

la 

5 

a 

10134 

46 

V 

/ 
V 

/ 
V 

/ 

5 la 

la 

/ 
1/ 

V 
/' 

/'" 

Vcc IV) a 5 la Vcc IV) 



This type is specially intended for use in portable radio receivers 
Ce type est plus spécialement destiné aux récepteurs radio portables 

GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Output power to 8 n (d= 10 %) 
Puissance de sortie sur charge 8 n 

Total quiescent current supply 
Courant d'alimentation sans signal 

Input impedance 
Impédance d'entrée 

VCC 

VCC=9V Po 

VCC=9 V ICC 

RI 

Sensitivity (PO=50 mW, RL = 8 n) S 
Sensibilité 

L1MITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Peak output current 
Courant créte de sortie 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

VCC 

la 

Ptot 

T(vil 

Tstg 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

0,8 
1\ 

f\ 
'\ 

0,6 

1'\ 
'\ 

0,4 

0,2 

\ 
25 50 75 100 tamb( Oc) 

TBA 790 A 

6 -12 V 

1,3 W 

6 mA 

50 Mn 

Adjustable with external resistor RE 
between 1,5 and 15 mV 
Ajustable par résistance extérieure R li 
entre 1,5 et 15 mV 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

12 V 

1 A 

See curve 
Voir courbe 

+125 oC 

-25 oC 

+125 oC 

11/34 
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TBA 790 A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

T amb =25 o C 

VCC = 6 -12 V 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input current liB Courant d'entrée 

Output voltage VCC = 9 V 
Va Tension de sortie VI = 0 

Total quiescent current supply VCC = 9 V ICC Courant d'alimentation sans signal 

1 nput resistance RI 
Résistance d'entrée 

(Input) equivalent noise voltage RG =10kn Vn Tension équivalente de brUit 
(ramenée à l'entrée) B =10 Hz-l0 kHz 

Available output peak to peak VCC = 9 V 
voltage RL =80, Va 
Tension de sortie crête à crête disponible 

f = 1 kHz 

Output power (prior to clipping) 
VCC = 9 V 

Puissance de sortie {avant écrêtage} RL =80, Po 
d = 2,5 % 

Maximum output power 
VCC = 9 V 

Po 
Puissance de sortie maximale RL =80, 

d = 10% 

V CC = 9 V 

RL =80, 
Total harmonie distortion Po = 0,5W d 
Distorsion harmonique totale 

f = 1 kHz 
390,< RE<J50 0, 

12/34 
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(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

50 nA 

4,2 4,5 4,8 V 

6 10 mA 

1 50 MS4 

3 IN 

7,9 V 

1,05 W 

1,3 W 

0,3 % 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Tamb ,= 25° C 
VCC = 6 -12 V 

Voltage gain 
Gain en tension 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Average current supply 
Courant moyen d'alimentation 

Efficiency 
Rendement 

Sensibility 
Sensibilité 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIOUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique {jonction-ambiante} 

Test conditions 
Conditions de mesure 

f = 1 kHz AV 

VCC = 9 V 
Ptot RL =sn 

VCC = 9 V 

RL =sn ICC 
Po =lW 

VCC = 9 V 

RL =sn 7J 
P' a =lW 

Po = 50mW 

RE = 39n S 

f = 1 kHz 

Rth(j-a) 

Min. 

TBA 790 A 

(Unless otherwise stated) . 
{Sauf indications contraires} 

Typ. Max. 

AV=20 log. SOOO 
RE 

dB 

0,6 W 

160 mA 

70 % 

3,2 mV 

100 °C/W 

13/34 
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TBA 790 A 

GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

Ptot 
(W) Vcc =9 V 

AL =8 n 
f -1 kHz 

"V / 

~ P 
~t 

V 

r-...... 

/' 

0,5 /1 "", 
1 

o 0,5 

dB 

o 

-3 

/ 
V 

-6 

/ 
V 

TI 

0,6 

0,3 

o 
PO(Wl 

Po 
IW) 

2,5 

2 

1,5 

0,5 

o 
o 2 

1 l vcc =9 V 

AL =8 n 

f\ 

1\ 
\ 

101 2 5 102 2 5 103 2 5 104 2 f 1Hz) 
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GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

ICC 
(mA) 

la 

5 

a 

(%) 

r----I--

~ 

,/ 
V 

,/" 
V 

j 

5 la 

r-~~-+~---I--+-r+1+ V CC =9V 

I--+-J-t-H---t--t-t-+l+ R L =8 n 
f =1 kHz 

Re "'150 n 

4 6 
PO(W) 

la 

d 

(%) 

5 

a 

TBA 790 A 

! 

1 
1 1 i 

i 
1 1 
1 ! 

! 
1 

1 
-+---

i 1 

1 : 
, ! 

1 i ;--+-- "-"----

~----;z(---
f---- --- -~- -- --;--- - --~ - _.- _.-

• 
i 

5 la 

-- t- V CC -9 V 

RL =8S2 

f =1 kHz 

Re =39 !! 

l' 

t--:---- -

f-- ._- :-~ -- --- J 1---

t 1 

t-- Il 1 

---t- d- --
f 

II i 1 i 
4 6 
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TBA 790 A 

APPLICATION CIRCUIT 
SCHEMA D'APPLICATION 

Gain G = SOOO 
RE 

16/34 

52 

<1Mn 

400 
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200 

100 

o 
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3 
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r-------------~----.----------O VCC 
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These types are specially intended for portable TV receivers 
Ces types sont particulièrement destinés aux récepteurs TV portables 

GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Output power to 8 n (d= 10%) 
Puissance de sortie sur charge 8 .11. 

Total quiescent current supply 
Courant d'alimentation sans signal 

Input impedance 
Impédance d'entrée 

VCC =12 V 

VCC=12 V 

Sensitivity (PO=50 mW, RL = 8 n ) 
Sensibilité 

LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Peak output current 
Courant crête de sortie 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction tempe rature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

Maximum power dissipation (1) Withoutheatsink 
Dissipation de puissance maximale Sans radiateur 

VCC 

Po 

ICC 

RI 

S 

VCC 

10 

Ptot 

T(vil 

Tstg 

TBA 790 B, TBA 790 KB, TBA 790 NB 

6 -15 V 

2,1 W 

8 mA 

50 Mn 

Adjustable with external resistor RE 
between 1,5 and 15 m V 
Ajustable par résistance extérieure RE: 
entre 1,5 et 15 mV 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

15 V 

1 A 

See curve 
Voir courbe 

+125 oC 

-25 oC 

+125 oC 

(2) With heat sink 20°C/W (3) With infinite heat sink 
Avec un radiateur 20oC/W Avec un radiateur infini 

TBA 790 KB TBA 790 B TBA 790 NB 
Ptet 
(w) 

1,5 

0,5 

Ptet 
(w) 

1,5 

0,5 

25 50 75 100 tamb( OC) 

~ 
~ 
~ 

i'--.. 

Ptet 
(w) 

1,5 

0,5 

25 50 75 100 tamb( OC) 

\ 
\(3 ) 

~--

"'" ~l. ~) \ 
""" 1\\ 
~ 
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TBA 790 B, TBA 790 KB, TBA 790 NB 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Tamb= 25° C 
VCC = 6 -15 V 

Test conditions 
Conditions de mesure 

1 nput current Il 
Courant d'entrée 

VCC = 9 V 
Va 

VI =0 
Output voltage 
Tension de sortie 

VCC = 12 V 

VI =0 Va 

VCC = 9 V ICC 

Total quiescent current supply 
Courant d'alimentation sans signal 

VCC = 12 V ICC 

1 nput resistance RI 
Résistance d'entrée 

(I nput) equivalent noise voltage 
RG = 10 kQ Vn Tension équivalente de bruit 

(ramenée à l'entrée) B = 10 Hz-l0 kHz 

VCC = 9 V 

Va RL =SQ 
Available output peak to peak f = 1 kHz 
voltage 

VCC = 12 V Tension de sortie crête à crête disponible 

RL =SQ Va 

f = 1 kHz 

VCC = 9 V 

RL =SS"l Po 

Output power (prior to clipping) d = 2,5 % 

Puissance de sortie (avant écrêtage) VCC = 12 V 

RL =SS"l Po 
d = 2,5 % 

VCC = 9 V 
P RL =SS"l a 

Maximum output power d = 10% 
Puissance de sortie maximale VCC = 12 V 

RL =SQ Po 
d = 10% 

VCC 15 V 

RL 
SQ 

Total harmonie distortion Po 1W d 
Distorsion harmonique totale 

f 1 kHz 

39S"l<R E<150S"l 

18/34 
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Min. 

4,2 

5,6 

1 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraire~) 

Typ. Max. 

50 nA 

4,5 4,S V 

6 6,4 V 

6 10 mA 

S mA 

50 MQ 

3 flV 

7,9 V 

10,5 V 

1,05 

1 

W 

1,7 W 

1,3 W 

2,1 W 

0,3 % 



TBA 790 B, TBA 790 KB, TBA 790 NB 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Tamb = 250 C 

VCC =6 -15 V 

Voltage gain 
Gain en tension 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Average current supply 
Courant moyen d'alimentation 

Efficiency 
Rendement 

Sensitivity 
Sensibilité 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

f = 1 kHz 

VCC = 9 V 

RL =sn 

VCC = 12V 

RL =sn 

VCC = 12 V 

RL =sn 

Po = 1,7 W 

VCC = 12 V 

RL =sn 

Po = 1-,7 W 

Po = 50mW 

RE = 39.0. 

f = 1 kHz 

TBA 790 KB, NB 
Junction-ambient thermal resistance 1---
Résistance thermique (jonction-ambiante} 

TBA 790 B 

TBA 790 KB 
Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique {jonction-boitier} 

TBA 790 NB 

AV 

Ptot 

Ptot 

ICC 

1/ 

S 

RthO-a) 

RthO-c)* 

* Rth(j-c) is tested between junction and point A fixing bracket on infinite heat sink. 
Rth{j-c} est mesurée entre la jonction et le point A de fixation de l'étrier sur un radiateur infini_ 

Min. 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires} 

Typ. Max. 

AV=20 log. sOOO 
RE 

dB 

0,6 W 

1 W 

210 mA 

66 % 

3,2 mV 

60 °C/W 

100 °C/W 

15 °C/W 

10 °C/W 

19/34 
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TBA 790 B, TBA 790 KB, TBA 790 NB 

GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

Ptat 
(W) Vcc- 12 V 

RL = 8.n 

1,5 ...... "'" 
f = 1 kHz/" 

~V 
V 

/ Ptat 

V ~ r--r--. 

0,5 1 

o 

0,6 

0,4 

0,2 

o 
o 0,5 1,5 Po (W) 

o V 

/ 
1 

7 -3 

v 
-6 
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Po 
(W) 

2 

o 
o 

Vcc= 12V 

RL = 8.n 

~ 
\ 

1\ 
\ 

J 

7 
li' 

/ 
V 

'-~. / 
V 

/ 
V 

10 



GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

'cc 
(mA) 

10 

/ 
V 

/ 
V 

5 

o 

d 
(%) 

10 

7,5 

5 

2,5 

o 

o 5 

o 0,5 

/" 

10 Vcc (V) 

Vcc- 9 V 

RL = 8.n 

f = 1 kHz 

1 
RE =39.n 

1 
1 

1) 

1,5 2 Pa(W) 

Va 
(V) 

10 

5 

o 

d 
(%) 

10 

7,5 

5 

2,5 

o 

o 

o 

TBA 790 B, TBA 790 KB, TBA 790 NB 

/ 
/' • / 

/ 
/" 

5 10 Vcc (V) 

Vcc- 12V 

RL = 8.n 

f = 1 kHz 

RE =150 ri. -r-

1 
1 

/ 
) 

0,5 1,5 2 
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TBA 790 B, TBA 790 KB, TBA 790 NB 

APPLICATION CIRCUIT 
SCHEMA D'APPLICATION 

C1 
(p.F1 

400 

300 

200 

100 

o 

~ 
~ 

4 

3 

~ ~ ~ 
2 

~ 
o 

50 100 150 200 G 

Gain G = 8000 
RE 

<1M[2 
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TBA 790 C, TBA 790 KC, TBA 790 NC 

These type are specially intended for AM . FM radio receivers and for phonographs. 
Ces types sont plus spécialement destinés aux récepteurs radio AM . FM et aux électrophones pilles·secteur 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
GENERAL CHARACTERISTICS 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Output power to 4 n (d= 10%) VCC =9 V 
Puissance de sortie sur charge 4 n 

Total quiescent current supply VCC =9 V 
Courant d'alimentation sans signal 

1 nput impedance 
Impédance d'entrée 

Sensitivity (PO=50 mW, RL = 4 n ) 
Sensibilité 

LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Peak output current 
Courant crête de sortie 

Power c:iissipation 
Dissipation de puissance 

Junction tempe rature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Tamb = 25° C 

(1) Without heat sink 
Sans radiateur 

V
CC 

Po 

ICC 

RI 

S 

VCC 

10 

Ptot 

T(vil 

Tstg 

6 -12 V 

2,1 W 

6 mA 

50 Mn 

Adjustable with external resistor RE 
between 1 and 10 m V 
Ajustable par résistance extérieure RE 
entre Tet TOmV 

(Unless otherwise stated) 
{Sauf indications contraires} 

12 V 

1,5 A 

See curve 
Voir courbe 

+125 oC 

-25 oC 

+125 oC 

(2) With heat sink 20°C/W (3) With infinite heat sink 
Avec un radiateur 200C/W Avec un radiateur infini 

TBA 790 KC TBA 790 C TBA 790 NC 

(.:sI 

1,5 1,5 

\ \ ~-- (:LI 

'" "-Jl1 \ \ 
~ 
~ 
~ 
~ 

0,5 
""" Î\\ ~ 

N 
0,5 

25 50 75 100 ~amb( OC) 25 50 75 1 00 ~amb( OC) 
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TBA 790 C, TBA 790 KC, TBA 790 NC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Tamb = 25 0 C 

VCC = 6: 12 V 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input current 
Il Courant d'entrée 

Output voltage VCC= 9 V 
Va 

Tension de sorcie VI = 0 

Total quiescent current supply VCC = 9 V ICC Courant d'alimentation sans signal 

1 nput resistance 
RI Résistance d'entrée 

(I nput) equivalent noise voltage 
RG = 10 kQ 

Tension équivalente de bruit Vn 
{ramenée à l'entrée} B =10Hz-l0kHz 

VCC= 9 V 
Va RL =BQ 

Available output peak to peak 
f = 1 kHz 

voltage 
Tension de sortie crête à crête disponible 

VCC = 9 V 
Va RL =4Q 

f = 1 kHz 

Output power (prior to clipping) 
VCC= 9 V 

Puissance de sortie {avant écrêtage} RL =4Q Po 
d =2% 

Maximum output power 
VCC = 9 V 

Po 
Puissance de sortie maximale RL =4Q 

d = 10 % 

VCC = 12 V 

RL =BQ 
Total harmonie distortion Po = 0,5 W d Distorsion harmonique totale 

f = 1 kHz 
39 Q<R E<150Q 

24/34 

60 

(Unless otherwise stated) 
{Sauf indications contraire::} 

Min. Typ. Max. 

50 nA 

4,2 4,5 4,B V 

6 10 mA 

1 50 MQ 

3 J1V 

7,9 V 

7,2 V 

1,6 W 

2,1 W 

0,3 % 



TBA 790 C, TBA 790 KC, TBA 790 NC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES EL-€CTRIQUES 

Tamb = 250 C 

\ÎCC = 6 -12 V 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Voltage gain 
Gain en tension 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Average current supply 
Courantmoyen d'alimentation 

Efficiency 
Rendement 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction·ambiante) 

Junction·case thermal resistance 
Résistance thermique {jonction-boitier} 

f = 1 kHz 

VCC = 9 V 

RL =8[2 

VCC = 9 V 

RL =4[2 

VCC = 9 V 

RL =4[2 

Po = 1,6W 

VCC = 9 V 

RL =4[2 

Po = 1,6W 

TBA 790 KC,NC 

TBA 790 C 
.-

TBA 790 KC 

TBA 790 NC 

AV 

Ptot 

Ptot 

ICC 

17 

Rth(j·a) 

Rth(j·l 

,Rth(j.c) is tested between junction and point A fixing bracket on infinite heat sink. 
R th{j-c} est mesurée entre la jonction et le point A de fixation de l'étrier sur un radiateur infini. 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicarions contraIres! 

Min. Typ. Max. 

AV= 20 log. 8000 
RE 

dB 

0,6 W 

1 W 

290 mA 

62 % 

60 °C/W 

100 °C/W 

15 °C/W 

10 °C/W 

25/34 
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TBA 790 C, TBA 790 KC, TBA 790 NC 

GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

26/34 

62 

Ptot 
(W) 

0,5 

o 
o 

VCC=9 V 

RL =4.11 

f =1 kHz 

IL 
/"""11" 

VV 
IV 
/ 

0,5 

dB 

o 

-3 

-6 

/' 
V 

Po 

1 
V 

7) 

V 
Po 
(W) 

5 

- 0,4 4 

/ 
/ 

0,2 

o 
VCC(V) 

3 

2 

o 

V CC=9 V 

RL =4.11 

f =1 kHz 

V 
/ 

V 
V 

o 2 4 6 8 10 vcc(V) 

VCC =9 V 

RL =4.11 

Fig. 2 

f\ 
\ 

I~ 
\ 

f(Hz) 



GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

ICC 
(mA) 

10 

5 

o 

/' 

o 5 

V 
/ 

cl 
(%) 

10 

7,5 

5 

2,5 

o 

10 

o 

/ 

Vcc(V} 

0,5 1,5 

TBA 790 C, TBA 790 KC, TBA 790 NC 

Vo 
(V) 

10 

5 

o 
o 

VCC =9 V 

RL =4.11 

f =1 kHz 

1 

Il 

/ 
) 

./ 

2 Po (W) 

/" 
7 

/' 

5 10 .Vcc(V) 
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TBA 790 C, TBA 790 KC, TBA 790 NC 

APPLICATION CIRCUIT 
SCHEMA D'APPLICA TlON 

C
1 

. 

(pF), 

400 

300 

200 

100 

~ 
~ ~ ~ ~ 

~ 

50 100 150 200 

4 

3 

2 

o 
G 

Gain G =,8000 

RE 

~------------~----.----------oVcc 

14 

1 
o-----------~~--------~7 TBA790 3 12 

5 
10 

8 

<lM,Q 
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These type are specially intended for phonographs. 
Ces types sont plus particulièrement destinés aux électrophones. 

GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Output power to 8 n (d= 10%) 
Puissance de sortie sur charge 8.n 

Total quiescent current supply 
Courant d'alimentation sans signal 

1 nput impedance 
Impédance d'entrée 

VCC =15 V 

VCC =15 V 

Sensitivity (PO=SO mW, RL = 8 n) 
Sensibilité 

LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Peak output current 
Courant créte de sortie 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction tempe rature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

Maximum power dissipation (1) Without heat sink 
Dissipation de puissance maximale Sans radiateur 

Ptot 
(w) 

1,5 

0,5 

TBA 790 KD 

VCC 

Po 

ICC 

RI 

S 

VCC 

10 

Ptot 

T(vj) 

Tstg 

TBA 790 KD, TBA 790 ND 

6 -18 V 

3,4 W 

10 ,- mA 

50 Mn 

Adjustabl e with ext~rnal resistor RE 
petween 1,5 and 15 mV 
Ajustable par résistance extérieure Ré 
entre l,Set 15mV 

(Unless otherwise stated) 
{Sauf indications contraires}. 

18 V 

1,5 A 

See cLJrve 
Voir courbe 

+125 oc 

-25 oC 

+125 oC 

(2) With heat sink 2qoC/W 
Avec un radiateur 20"C/W 

(3) With infinite heat sink 
Avec un radiateur infini 

Ptot 
(w) 

1,5 

0,5 

TBA 790 ND 
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TBA 790 KD, TBA 790 ND 

GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

Input current 
Courant d'entrée 

Output voltage 
Tension de sortie 

Total quiescent current supply 
Courant d'alimentation sans signal 

\ nput resistance 
Résistance d'entrée 

(1 nput) equivalent noise voltage 
Tension équivalente de bruit 
{ramenée à l'entrée} 

Available output peak to peak 
voltage 
Tension de sortie crête à crête disponible 

Output power (prior to clipping) 
Puissance de sortie (avant écrêtage) 

Maximum output power 
Puissance de sortie maximale 

Total harmonie distortion 
Distorsion harmonique totale 

30/34 

66 

Tamb =25 o C 

VCC =6 -18 V 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Il 

Vee= 15 V 
Vo VI = 0 

Vee= 9 V lee 

Vee= 15 V lee 

RI 

RG = 10 Hl Vn B=10Hz-l0kHz 

Vec= 15 V 
RL =8n Vo 
f = 1 kHz 

Vee= 15 V 
Po RL =8n 

d = 2,5 % 

Vee= 15 V 
Po RL =8n 

d = 10% 

Vee= 9 V 

RL =4n 

Po = O,5W d 

f = 1 kHz 

39 n<R E<150n 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

50 nA 

7 7,5 8 V 

6 mA 

10 mA 

1 50 Mn 

3 IlV 

13,2 V 

2,7 W 

3,4 W 

0,3 % 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Tamb= 250 C 

V CC = 6 -18 V 

Voltage gain 
Gain en tension 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Average current supply 
Courant moyen d'alimentation 

Efficiency 
Rendement 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

f = 1 kHz AV 

VCC = 9 V 
P tot RL =S.(1 

VCC= 15 V 
Ptot RL =S.(1 

VCC= 9 V 

RL =S.(1 ICC 
Po =1W 

VCC = 15 V 

RL =S.(1 ICC 

Po = 2,75 W 

VCC= 9 V 

RL =S.(1 TI 
Po =1W 

VCC = 15"V 

RL =S.(1 TI 
Po = 2,7 W 

Rth{j-a} 

TBA 790 KD 

Rth{j-l 

TBA 790 ND 

Rth{j-c} is tested between junction and point A fixing bracket on infinite heat sink. 
Rth(j.c} est mesurée entre la jonction et le point A de fixation de l'étrier sur un radiateur infini. 

A A 

TBA 790 KD, TBA 790 ND 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

I\V=20 log. SOOO 
RE 

dB 

0,6 W 

1,6 W 

170 mA 

2S0 mA 

66 % 

65 % 

60 °C/W 

15 °C/W 

10 °C/W 

31/34 
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TBA 790 KD, TBA 790 ND 

GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

Ptot 
(W) VCC=15V 

HL =8n 

f =1 kHz 

Po 
(W) 

1,5 

Ptot 

~ V-
0,6 3 

JV /V 
1 Y 

/ 
V 

0,5 

o 
ô 2 

dB 

o 

-3 

1 

" 
0,4 2 

J 
1/ 

0,2 

o 
Po(W) 

Il 

o 
o 

VCC =15 V 

r RL =8n 

,PO =0,5 W 

[\ , 
1\ 
\ 

5 

101 2 5 102 2 5 103 2 5 104 2 f(Hz) 
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GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

cc 
(mA) 

10 

5 

o 

/' 

o 5 

V 
V 

d 
(%) 

7,5 

5 

2,5 

o 

10 

o 

/ 
V 

Vcc(V) 

Vo 
(V) 

10 

5 

o 
o 

VCC~15 V 1 
RL =8n 

f =1 kHz 

Il 
Il 

1 

) 
2 3 

TBA 790 KD, TBA 790 ND 

,/ 
v ~ 

/ 
V 

,/ 

5 10 

Po(W) 
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TBA 790 KD, TBA 790 ND 

APPLICATION CI RCUIT 
SCHEMA D'APPL/CA TION 

Gain G = SOOO 
RE 

<1Mn 

34/34 
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GENERAL DESCRIPTION 

TBA 800,TBA 800 A 

AF AMPLI FIERS 
AMPLIFICATEURS BF 

The TBA 800 is an integrated monolithic power AF amplifier for use in TV receivers, phonographs, tape recorders: 

.Due to a suitable configuration of internai circuit, the following advantages can be provided : 

-: The high idling current stability obtained from a built-in temperature and voltage-compensating network makes 
thermal runaway impossible. 

Open-Ioop gain is high enough to allow a great amount of feedback (low distorsion) and keep a sufficient closed 
loop-gain (high sensitivity). 

- The differential preamplifier, fed from a controlled constant-current source, provides good immunity against power­
supply ripple ; the use of PNP transistors in the preamplifier lets D.C. input reference voltage be zero. 

- The exceptional D.C. output voltage stability and minimized potential 1055, give to the output stage high power 
capability. 

Others highlights incluse: few external components and not any adjustment, ability to use an area of the printed 
circuit board as a heat sink. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le circuit intégré monolithique TBA 800 est un amplificateur BF de puissance destiné aux téléviseurs, électrophones, 
magnétophones. 

Grâce à une disposition convenable du schéma électrique interne, il a été possible. d'obtenir les avantages suivants: 

Régulation du courant de repos en fonction de la tension d'alimentation et de la température, donc suppression du 
risque d'emballement thermique. 

Gain de boucle ouverte élevé, donc possibilité d'appliquer un taux de contre·réaction important (distorsion réduite) 
tout en conseNant une sensibilité correcte. 

Préamplificateur à structure différentielle, donc grande immunité aux parasites de l'alimentation en raison du gain 
de mode commun réduit pour ce type de circuit. 

Etage d'entrée à transistors PNP, ce qui permet d'appliquer le signal en un point dont le potentiel continu de 
référence est à la masse. 

Régulation de la tension continue de sortie, avec une faible dispersion, ce qui garantit le fonctionnement symétriqoe 
de l'étage de puissance. 

Possibilité d'utiliser une partie du circuit imprimé comme radiateur. 

- Absence de réglage et nombre de composants extérieurs réduit. 

lIL" THOMSON. CS, 

.,..~. 
75.07 1/7 
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TBA 800, TBA
o 

800 A 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

2/7 

72 

Case 1,8-109 Case CB-155 
Boitier BOÎtier 

TBA 800 TBA 800 A 

Top view 
Vcc Preamplifier decoupling \Iue de dessus 7 

Découplage du préamplificateur 

2 Not to use 8 Input 
Ne pas utiliser Entrée 

Substrate and preamplifier ground 3 VCC (-2 x VD' 9 
Substrat et masse du préamplificateur 

4 Bootstrap 10 Output stage ground 
Boots(rap Masse de l'~tage de sortie 

5 Compensation 
11 Not to use 

Compensation Ne pas utiliser 

Tab must be grounded 
Feed-back network Output L'ailette doit être réunie à la masse 6 12 Réseau contre-réaction Sortie 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 

4 

3O------------4--~~~~-+e---~----~--_+----_.--_+--~--~__o 

70-------------1_---.-----------; 

6o-------~~=r~--+-----------~----~----1_----_r--_+--~~~~012 

8 

g0-----~~~--~--~--~r_----~----------~--~ 

5 10 



LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Peak output current (non repetitive) 
Courant crête en sortie non répétitif 

Peak output current (repetitive) 
Courant crête en sortie répétitif 

Storage temperature 
Température de stockage 

Junction temperature 
Température de jonction 

VCC 

la 

la 

Tstg 

Tj 

TBA 800, TBA 800 A 

30 V 

2 A 

1,5. A 

-40 oC 

+150 oC 

-49 oC 

+150 oC 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

* With tabs soldered to printed circuit with minimized copper area 
Dissipateur soudé à une surface réduite de •. circuit imprimé 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique {jonction-boitier} 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique {jonction-ambiante} 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Quiescent output voltage (pin 12) 
Tension rie repos {broche 12} 

Quiescent current (pin 1) 
Cobrant de repos {broche tJ 

Bias current (pin 8) 
Courant d'entrée {broche 8} 

Output power 
Puissance de sortie 

Rth(j-c) 

R >1< 
tb(j-a). 

(Note 1) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCC 

VCC = 24 V Va 

VCC = 24 V IC~ 

VCC = 24 V lB 

VCC = 24 V. 

RL = 16,Q 
Po 

f = 1 kHz 

d = 10% 

.Note 1 The characteristics above were obtained using the circuit shown in figure 
Mesuré dans le~ conditions de la figur~ 1 

12 max 0ç/W 

70 max °CNI 

Min. Typ. Max. 

5 30 V 

11 12 13 V 

9 20 . mA 

1 5 /lA 

4,4 5 W 
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TBA 800, TBA 800 A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Maximum input voltage peak 
Tension d'entrée de crête maximale 

VCC = 24 V 

RL = 16 n 
Sensitivity 

Po =5W Sensibilité 
Rf = 56 n 

f = 1 kHz 

Input resistance (pin 8) 
Impédance d'entrée (broche 8) 

VCC = 24 V 

Frequenc'l response (-3 dB) C3 = 330 pF 
Bande passanre (-3 dB) RL = 16 n 

Rf = 56 n 

VCC = 24 V 

Po = 50 mW+ 

Distortion 2,5W 
Distorsion RL = 16 n 

Rf = 56 n 

f = 1 kHz 

Voltage gain (open loop) 
VCC = 24 V 

RL = 16 n Gain de rension en boucle ouverte 
f = 1 kHz 

VCC =24V 

Voltage gain (closed Joop) RL = 16 n 
Gain de rension en boucle fermée Rf = 56 n 

f = 1 kHz 

VCC = 24 V 
Input noise voltage RG =0 
Tension de bruir à l'entrée B (-3 dB):=: 4Q-

20000 Hz 

Input noise current 
VCC = 24 V 

Couranr de bruir à l'enrrée B (-3 dB) = 40-
20000 Hz 

VCC = 24 V 

Efficiency Po =4W 
Rendemenr RL = 16 n 

f =1 kHz 

4/7 
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(Note 1) 

Min. Typ. Max. 

VI 310 mV 

S 80 mV 

ZI 5 Mn 

B 40·20000 Hz 

d 0,5 % 

AV 80 dB 

AV 39 42 45 dB 

Vn 5 pV 

ln 0,2 nA 

1'/ 70 % 



GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

4 

2 

1 
0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,1 
2 

Ptot 
(Wl 

5 

4 

3 

2 

o 

OUTPUT POWER 
Puissance de sortie 

J / 

~I CO C; 
Il ~ 

Q:-..J /1 

1/ Q:-..J 

1/ 
/ 

Il 

/1/ 
J 

1 

4 6 810 20 

MAXIMUM POWER DISSIPATION 
Dissipation de puissance maximale 

f= 1 kHz 
d=10% 

Ptot 
(Wl 

6 

4 

2 

1 
0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,1 

1 2 

TBA 800, TBA 800 A 

{1} Without heatsink 
Sans radiatetJr 

(2) With a 25°C/W heatsinJ... 
Avec radiateur de 25°C/W 

(3) With infinite heatsink 
Avec radiateur infini 

POWER DISSIPATION 
Dissipation de puissance 

Il 

~v; 
Q:-..J 1/ 

/Q:-..J 

1/7 
7 
J 

1/ 

4 6 810 20 4060 Vcc(Vl 
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TBA 800, TBA 800 A 

APPLICATION AND TEST CIRCUITS 
SCHEMAS D'APPLICA TlON ET DE MESURE 

VqC=24Vo----.-------.----~~ 

100 /IF 
15 V 

Figure 1 

Load connected to earth, with bootstrap 
Charge à la masse, avec bootstrap 

Figure 2 VCC=24Vo---~----~~----------~ 

load connected to earth, without bootstrap 
Charge à la masse, sans bootstrap . 

VCC=24Vo----.-------.----~--.-----------------~-. 

la 

617 

76 

1. 
3 

Figure 3 

Load connected to supply, with bootstrap 
Charge à l'alimentation, avec bootstrap 



GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

d 
(%) 

5 

o 

d 
(%) 

4. 

3 

2 

o 

o 

\ \ 
1\ ~ 
"~ 

--" 

2 3 

. 

-

t'.... / 
............ 

TBA 800, TBA 800 A 

VCC~"Vi RL =16"n 
Rf =56 n 
f = 1 kHz 

/ 
7 
/ • / 

/ 
17 

/ 

4 Po (W) 

VCC =24 V 
RL = 16 n 
Rf =56.fl. 

/ 
PO~TW 

1 

/ PO =5, mW 

2 

f (Hz) 
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TBA 810 P, TBA 810 AP 

GENERAL OÈSCRIPTION 

The TBA 810 Pis an improvement of monolithic integrated circuit TBA 810 S. 

Following advantages are provided : 

Higher output power: 6 W at V CC = 16 V, R L = 4 n or 7 W at V CC = 14,4 V, R L = 2 n. 
Lower noise figure 

Higher supply voltage ripple rejection. 

AF AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR BF 

The circuit is protected against overheating, output short circuits (V CC..;; 15 V), polarity inversion and fortuitous open 
ground. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le TBA 810 P est une amélioration du circuit intégré monolithique TBA 810 S. 

" présente les avantages suivants: 

- Puissance de sortie plus élevée: 6 W pour VCC = 16 V, R L = 4 n ou 7 W pour VCC = 14,4 V, RL = 2 n. 
- Facteur de bruit plus faible. 

- Meilleure réjection de l'ondulation d'alimentation. 

Ce circuit est protégé contre les températures excessives, les court-circuits en sortie (V CC ..;; 15 V), l'inversion de 
polarité et les coupures accidentelles d'une connexion de masse. 

78 ·41 1/10 
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TBA 810 P, TBA 810 AP 

PINS CONFIGURATION 
BROCHAGES 

Case CB-109 
BOÎtier 

Top view 
Vue de dessus 

TBA 810 P 

fi n A ~-----( n A 
n 

12 11 10 9 8 7 

:::::) 

1 2 3 4 5 6 

u 

Case CB-l55 
BOÎtier 

1 VCC 7 

2 Not to use 
8 Ne pas utiliser 

Not to use 3 9 Ne pas utiliser 

Bootstrap 
4 10 

800tstrap 

l) LJ ~ ( ____ ~ u tJ 5 Compensation 11 
Compensation 

Tab must be grounded Feed-back network L'ailette doit être réunie à la masse 6 Réseau contre-réaction 

TBA 810 P 

P tot ,---,-_-,-_,----,-_--,---, 
{Wl 

• 5 I--t--+--t-'+--I---l 

25 

2/10 
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Maximum power tlissipation 
Dissipation de puissance maximale 

(1) With infinite heat sink 
Avec radiateur infini 

(2) With a 1 OOC/W heat sink - TBA 810 AP 
With a 25°C/W heat sink - TBA 810 P 
Avec radiateur de I00C- TBA BIO AP 
Avecradiatevrde250C- TBAB10P 

(3) Without heat sink 
Sans radiateur 

12 

TBA 810 AP 

Preampl ifier decoupl ing 
Découplage du préamplificateur 

Input 
éntrée 

Substrate and preamplifier 
ground 
Substrat et masse du préam-
plificateur 

Output stage ground 
Masse de l'étage de sortie 

Not to use 
Ne pas u tilis~r 

Output 
Sortie 

TBA 810AP 

O.'--......I..--'--'-......I..--'-~ 

o 25 50 75 100 125Tamb 
(Ocl 



LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Peak output current (non repetitive) 
Cou ran t créte. en sortie non répétitif 

Peak output current (repetitive) 
Courant cr(}te en sortie répétitif 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
TempérBture de stochge 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 

VCC 

10 

10 

T j 

Tstg 

TBA 810 P, TBA 810 AP 

20 V 

4 A 

3 A 

-40 oC 
+150 oC • -40 oC 

+150 oC 

4 

9 
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TBA 810 P, TBA 810 AP 

ELECTR ICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Supply voltage (pin 1) 
Tension d'alimentation {broche 1} 

Ouiescentoutputvoltage (pin 12) VCC = 14,4 V 
Tension de repos {broche 12} 

Ouiescent current (pin 1) VCC = 14,4 V 
Courant de repos {broche 1} 

Bias current (pin 8) V CC = 14,4 V 
Courant d'entrée {broche a} 

d =10% 

RL =4.11 

f = 1 kHz 

OutpUt power 
VCC =14,4V 

Pu issance de sortie d = 10% 

RL =2.11 

f = 1 kHz 

VCC = 14,4 V 

1 nput vol tage saturation (si ne wave) 
Tension d'entrée de saturation {sinusoiliale} 

Po =6W 

VCC = 14,4 V 

RL =4.11 

f ::: 1 kHz 

Rf =56.11 

Po =6W 
VCC =14,4 V 

RL =4.11 

f = 1 kHz 

Sensitivity 
Rf = 22.11 

Sensibilité Po =7W 

VCC = 14,4 V 

RL =2.11 

f = 1 kHz 

Rf = 56.11 

Po = 7W 

VCC = 14,4 V 

RL = 2.11 

f = 1 kHz 

Rf = 22.11 

1 nput resis!ance (pin 8) 
Impédance d'entrée {broche al 

Note 1 

VCC 

Va 

ICC 

lB 

Po 

Po 

VI 

S 

S 

S 

S 

ZI 

Notel: The characteristics above were obtained using the circuit shown in figure 14 
Mesuré dans les conditions de la figure 14 

4/10 
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(Unless otherwise stated) 
{Sauf indications contraires} 

Min. Typ. Max. 

4 20 V 

6,4 7,2 8 V 

12 20 mA 

0,4 pA 

5,5 6 W 

5,5 7 W 

220 mV 

75 mV 

30 mV 

55 mV 

20 mV 

5 Mn 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

T amb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCC = 14,4 V 

Frequency response (-3 dB) RL =40./20. 
Bande passante {-3dB} C3 = 820 pF 

C3 = 1500 pF 

VCC = 14,4 V 

Po = 50 mW+ 
Distortion 2,5W 
Distorsion RL =40./20. 

f = 1 kHz 

Voltage gain (open loop) 
VCC = 14,4 V 

Gain de tension en boucle ouverte RL =40. 

f = 1 kHz 

Voltage gain (closed loop) 
VCC = 14,4 V 

Gain de tension en boucle fermée 
RL =40./20. 

f = 1 kHz 

Input noise voltage 
VCC = 16 V 

B (-3 dB) = 40-Tension de bruit à l'entrée 
15000 Hz 

Input noise current 
VCC = 16V 

Courant de bruit à l'entrée B (-3dB) =.40-
15000 Hz 

VCC = 14,4 V 

Efficiency Po =6W 
Rendement R' L =40. 

f = 1 kHz 

VCC = 14,4 V 
Supply voltage rejection RL =40. 
Réjection de l'ondulation d'alimentation 

fripple = 100 Hz 

Po = 6W 
Supply current VCC = 14,4 V 
Cour8nt d'aliment8tion 

RL = 40. 

Note 1 

B 

d 

AV 

AV 

vn 

in 

71 

SVR 

ICC 

TBA 810 P, TBA 810 AP 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

40 - 20.000 Hz 
40 - 10.000 Hz 

0,3 % 

80 dB 

34 37 40 dB 

2 pV 

80 pA 

75 % 

40 48 dB 

600 mA 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

*With tabs soldered to printed circuit with minimized copper area 
Dissipateur soudé à une surface réduite de circuit imprimé 

Junction-case therma 1 resistance 
Rth(j-c) max Résistance thermique jonction-boitier 

Junction-ambient thermal resistance 
Rth(j-a) max Résistance thermique jonction-ambiante 

Note 1 The characteristics above were obtained using the circuit shown in figure 14 
Mesuré dans les conditions de la figure 14 

12 (TBA 810 P) 
°C/W 

10 (TBA 810 AP) 

70* (TBA 810 P) 
°C/W 

80 (TBA 810 AP) 

5/10 
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TBA 810 P, TBA,810 AP 
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TYPICAL POWER OUTPUT VERSUS SUPPLY VOLTAGE' 
PUISSANCE DE SORTIE TYPIOUE EN FONCTION DE LA 
TENSION D'ALIMENTA TION 

8 

6 

4 

2 

o 

d 
(%) 

5 

4 

3 

2 

o 

FIGURE 1 

/ 
Rf = 56n /1/ 

- - d = 10% 

/ f = 1 kHz 1 
1 

V 

2n-f V 4n--
Il 

11/ 
.L~ 

,LV 
n 

o 4 8 12 16 

TYPICAL DISTORSION VERSUS FREOUENCY 
DISTORSION TYPIOUE EN FONCTION DE LA 
FREOUENCE 

FIGURE 3 

VCC = 14,4 V 

Rf = 56n 
RL = 4n, 

\ 1 

\~O =O,05W 

Po = \ 

2,5W l\.. 
1 1 

101 2 5 102 2 5 103 2 5 104 2 5 
f (Hz) 

MAXIMUM POWER DISSIPATION VERSUS SUPPLY 
VOLTAGE (sine wave operation) 
PUISSANCE DISSIPEE MAXIMALE EN FONCTION 
DE LA TENSION D'ALIMENTA TION 
(Oflde sinusoiaaleJ 

B 

6 

4 

2 

o 

d 
(%) 

4 

3 

2 

o 

FIGURE 2 

,-

f 
} 

/ 1 
2n

li / 
4n 

y / 

/ V 
/i / 

~ ./ 

?--V 

o 4 8 12 16 

TYPICAL DISTORSION VERSUS FREOUENCY 
DISTORSION TYPIQUE EN FONCTION DE LA 
FREQUENCE 

FIGURE 4 

V CC =14.4 V 

Rf = 56 n 
R L = 2n 

1 1 

',\ Po =O,05W • 

\ 

Po =2,5W'~ 
-1 1 1 ~ 

101 2 5 102 2 5 
f (Hz) 



TYPICAL DISTORSION VERSUS OUTPUT POWER 
DISTORSION TYPIQUE EN FONCTION DE LA 
PUISSANCE DE SORTIE 

d 
(%) 

8 

6 

4 

2 

o 

>--- - VCC = 
i--- -Rf = 
i----f = 

FIGURE 5 

14,4 V 
56 n 
1 kHz 

2 

1 , , , 

4n -r-

, 2·D. 

1 

, 

~-

6 8 
Po (W) 

TYPICAL RELATIVE VOLTAGE GAIN (CLOSED LOOP) 
AND TYPICAL INPUT VOLTAGE VERSUS FEEDBACK 
RESISTANCE (Rf) 
GAIN EN TENSION TYPIQUE (EN BOUCLE FERMEE) 
ET TENSION D'ENTREE TYPIQUE EN FONCTION DE 
LA RESISTANCE DE CONTRE REACTION (Rd 

V, FIGURE 7 
(mV) 

1 1 
V CC = 14,4 V 

GV 
R

L 
= 4n 

f = 1 kHz 

"- -> Ir"'" 
'/ ~ 

V, 

? 
V 

--/ 

V, V"'" 
" 

o 20 40 60 

PO=6W _.....-

........ 
r--

Po =0,05W 

---

80 

AV 
(dB) 

8 

102 

4 

101 

10° 

TBA 810 P, TBA 810 AP 

TYPICAL VALUE OF C3 VERSUS Rf FOR VARIOUS 
VALUES OF B 
VALEUR TYPIQUE DE C3 EN FONCTION DE Rf POUR 
DIFFERENTES BANDES PASSANTES 

C3 
(pF) 

C7~C3 

B =10 kHz !.--......------
/rfl /Î 

/ B =20 kHz 7 /" 
/ 

/ 

... 

4 

TYPICAL RELATIVE VOL iAGE GAIN (CLOSED LOOP) 
AND TYPICAL INPUT VOLTAGE VERSUS FEEDBACK 
RESISTANCE (Rf) 1 

GAIN EN TENSION TYPIQUE (EN BOUCLE FERMEE) 
ET TENSION D'ENTREE TYPIQUE EN FONCTION DE 
LA RESISTANCE DE CONTRE REACTION (Rf) 

V, FIGURE 8 
(mVa 

1 1 1 
4 

102 

V CC = 14,4 V 
GV R L = 2n 

" 

'" 
f = 1 kHz 

......... 
8 

:--., --k"..-- --
V, ,/" 

/ 

, 

101 
8 
6 _....--

10° 

V V 
- V, ,/ 

/ 

.0 .20 40 60 

Po =7W 

--~ -
Po =0,05W 

1---

AV 
(dB) 

8 

4 

2 
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TBA 810 P, TBA 810 AP 
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TYPICAL POWER DISSIPATION AND EFFICIENCY 
OUTPUT POWER 
PUISSANCE DISSIPEE TYPIQUE ET EFFICACITE 
EN FONCTION DE LA PUISSANCE DE SORTIE 

TYPICAL QUIESCENT OUTPUT VOLTAGE (Pin 12) 
VERSUS SUPPL Y VOLTAGE 
TENSION DE SORTIE TYPIQUE AU REPOS (Broche 12) 
EN FONCTION DE LA TENSION D'ALIMENTA TION 

Ptot 
(W) 

FIGURE 9 

1 1 1 

1/ 
(%) 

FIGURE 10 

/ 
8 

6 

--/ / 

;f / 

Y-
T 

4 

2 

o 
o 2 

VCC =14.4V 

1 

j1/ ~_ 
~lJ t>. Çù 1 P 

80 8 

ï-'2 n 1 tot_ 
/' -.~ 
~ 1-.--1/ 

60 6 

. 7-
').Çù,/ 

;/-1 40 4 

4.0. __ P --
tot V 

4 

20 2 

o o 
6 8 Po (W) o 4 

TYPICAL QUIESCENT CURRENT VERSUS SUPPLY 
VOLTAGE 
COURANT DE REPOS TYPIQUE EN FONCTION DE 
LA TENSION D'ALIMENTA TI ON 

ICC 
(mA 

15 

10 

5 

o 

) 

~ 

Il 

I--r-

FIGURE11 

V 

/' 

Icc (total) !/ 

" /' 

" 

~.",",""'" 
1 1 1 1 
ICC (output transistorsl -

1 1 (~ra~s~st~rsl df snie) 

V 
V 

8 

o 5 10 15 Vcc (V) 

/. 
V 

/ 
V 

12 16 V CC (V) 



TYPICAL SUPPLY VOLTAGE REJECTION VERSUS 
FEEDBACK RESISTANCE 
REJECTION DE L'ONDULA T/ON D'ALIMENTA TlON 
EN FONCTION DE LA RESISTANCE DE CONTRE 
REACTION' 

SVR 
(dB) 

FIGURE 12 

1 1 
V CC = 14.4 V 

-10 
RL = 4!2 

Cs = 100/lF -

fripple = 100 Hz 

-20 

-30 

-40 " ,~ 
"---.. 

-----r----
-50 

-60 

o 50 100 

THERMAL SHUT-DOWN 

The presence of a thermal limiting circuit offers the 
following advantages : 

1 - An overload on the output (even if it is perma­
ne nt) , or an above-limit ambient temperature can 
be easily supported. 

2 - The heat-sink can have a smaller fac:tor of safety 
compared with that of a conventional circuit. 
There is no devlce damage in the case of too high 
a junction temperature : ail that happens is that 
Po (and therefore Ptot) are reduced. 

TBA 810 P, TBA 810 AP 

OUTPUT POWER AND SUPPLY CURRENT VERSUS 
PACKAGE TEMPERATURE 
PUISSANCE DE SORTIE ETCOURANT D'ALIMENTA­
TION EN FONCTION DE LA TEMPERATURE DE 
BOIT/ER 

FIGURE 13 

) VCC =14,4 V 

ICC 
(A) 

1 .1 1 RL = 4!2 

i--PO (d =10%) 

6 

"'" \ \ 
\ 
\ 

4 0,8 
-

1- Icc (d =10 %) 
0,6 

'\ 

2 0,4 

0,2 

o 
o 50 100 

PROTECTION THERMIQUE 

La présence d'un circuit de protection thermique présente les 
avantages suivants: 

1 - Une surcharge des sorties (md~e permanente) ou une 
température ambiante dépassant les limites absolue:,' 
est subie SiJns dommage. 

2 - Le radiateur peut présenter un facteur de sécurité plus 
faible que pOlir un efrcult conventionnel. Le circuit 
n'est pas endommagé si la température de jonction est 
trop élevée. Tout ce qui se produit est une diminution 

de Poet par suite P tot' 

9/10 
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TBA 810 P, TBA 810 AP 

TEST AND APPLICATION CI'RCUIT 
CIRCUIT DE MESURE ET D'APPLICATION 

+vCC 

O.' 'FI t:OJ'F 

VI 

100 kn 

-FIGURE 14 

* C3, C7 see figure 6 
voir figure 6 

10/10 

88 

Tabs 
Ailette 

100n 

8· 

·TBA 810 P 

10 

+ 
100)lF 
15 V 

4 

12 

C3' 1500 pF 

0,1 )lF 

ln 



GENERAL DESCRIPTION 

TBA 810 S,TBA 810 AS 

AF AMPLI FI ER 
. AMPLIFICATEUR BF 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

The TBA 810 S is a monolithic integrated circuit designed for classe B audio amplification, with up to 7 W output 
power; It is internally protected against overheating. 

It provides the advantages following : 

- The high idling current stability obtained fram a built-in temperature and voltage-compensating network makes 
thermal runaway impossible. 

-' Open-Ioop gain is high enough to allow a great amount of feedback (Iow distortion) and keep a sufficient closed 
loop·gain (high sensitivity). 

- The usé of PNP transistors in the preamplifier allows D.C. input volt~e to be zero. 

The exception al D.C. output voltage stability and minimized potential 1055, give to the output voltage high power 
capability. 

The special Split- DIP case makes it possible to use a part of the p~inted circuit board as a heat sink(TBA 810 S) 

- Others highlights include : few external components and not any adjustment. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le TBA 810 S est un circuit intégré monolithique destiné à l'amplification BF classe B : sa puissance de sortie peut 
atteindre 7 W. Ii est protégé intérieurement contre les températures excessives. 

" présente les avantages suivants: 

Régulation du courant de repos en fonction de la tension d'alimentation et de la température, donc suppression du 
risque d'emballement thermique_ 

Gain de boucle ouverte élevé, donc possibilité d'appliquer un taux de contre-réaction important (distorsion réduite) 
tou t en conservan tune sensibilité correcte. 

Etage d'entrée à transistors PNP, ce qui permet d'appliquer le signal en un point dont le potentiel continu de référen­
ce est à la masse. 

Régulation de la tension continue de sortie, avec une faible dispersion, ce qui garantit le fonctionnement symétrique 
de l'étage de puissance. 

Possibilité d'utiliser une portion du circuit imprimé comme dissipateur de chaleur grâce à son bOÎtier Split - DIP 
à ailette (TBA 810 S}. 

Absence de réglage et nombre de composants extérieurs réduit_ 

~ THOMSON. CSF 

T-~v 
75-1~ 1/6 
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PINS CONFIGURATION 
BROCHAGES 

Case CB-109 
BoÎtier 

Top view 
Vue de dessus 

Tab must be grounded 

tBA 810 S 

L'ailette doit être réunie à la masse 

Case CB-155 
BOÎtier 

VCC 

2 Not to use 
Ne pas utiliser 

Not to use 3 Ne pas utiliser 

4 Bootstrap 
Bootstrap 

5 Compensation 
Compensation 

Feed-back network 6 Réseau contre-réaction 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

TBA 810 S, TBA 810 AS 

TBA 810 AS 

7 Preamplifier decoupling 
Découplage du préamplificateur 

8 Input 
Entrée 

Substrate and preamplifier 
9 ground 

Substrat et masse du préam-
plificateur 

10 Output stage ground 
Masse de l'étage de sortie 

11 Not to use 
Ne pas utiliser 

Output 12 
Sortie 

TBA 810 S TBA 810 AS 
Ptot Ptot 
(W) (W) 

2/6 
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4 f--t--j-"""":l--t-\-::::I---l 

3 I---+-+---l~ 

2f--t---t----l---t-'''<--I\--i 

L,L---'-_-'--_-'----'-_-'-..=_ 

(1) With infinite heat sink 
Avec radiateur infini 

(2) With a lOo C/W heat sink - TBA 810 AS 
With a 25°C/W heat sink - TBA 810 S 
Avec radiateur de 10°C- TBA 810AS 
Avec radiateur de 25°C- TBA8l0S 

(3) Without heat sink 
Sans radiateur 

a 25 50 75 100 125 tamb(OC) 

3 

a 

\ 

l''''-"--i'-, ~ 
N<J \ 

r--r-- r-!..3)1~ ~ ~ 
~ 

~ ~ 
a 25 50 75 100 125 tamb 

(OC) 



J..-IMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Peak output current (non repetitive) 
Courant crête on sortie non répétitif 

Peak output current (repetitive) 
Courant crête en sortie répétitif 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperatllre 
Température de stockage 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 

VCC 

10 

10 

T j 

Tstg 

R4 

R5 

TBA 810 S, TBA 810AS 

20 V 

3,5 A 

2,5 A 

-40 oC 

+150 oC • -40 oC 

+150 oC 

4 

12 

9 
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TBA 810 S, TBA 810 AS 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Quiescent output voltage (pin 12) Vcè = 14,4 V 
Tension de repos {broche 12J 

Qûiescent current (pin 1) VCC = 14,4 V 
Courant de repos {broche IJ 

Bias current (pin 8) VCC =14,4V 
Cou ran t d'entrée {broche BJ 

d = 10% 

RL =4.Q 

f = 1 kHz 

VCC = 16 V 

d =10% 
RL =4.Q 

f = 1 kHz 

Output p·ower 
VCC = 14,4 V 

Pu issance de sortie 
d =10% 

RL =4.Q 

f = 1 kHz 

VCC = 9 V 

d =10% 
RL =4.Q 

f = 1 kHz 
VCC = 6 V 

Maximum input voltage peak 
Tension d'entrée de cdite maximale 

Po =6W 

VCC = 14,4 V 

RL =4.Q 
f = 1 kHz 

Sensitivity R.f = 56.Q 

Sensibilité 
Po =6W 
VCC = 14,4 V 

RL =4.Q 

f = 1 kHz 

Rf = 22.Q 

Input resistance (pin 8) 
Impédance d'entrée {broche BJ 

:(Note 1) 

VCC 

Va 

ICC 

lB 

Po 

Po 

Po 

Po 

VI 

S 

S 

ZI 

Note 1 The characteristics above were obtained using the circuit shown ln figure 
Mesuré dans les conditions de la figure 1 
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Min. 

4 

6,4 

(Unless otherwise stated) 
{Sauf indicationscontrairesJ 

Typ. Max. 

20 V 

7,2 8 V 

12 20 mA 

0,4 pA 

7 W 

6 W 

2,5 W 

1 W 

310 mV 

B"O mV 

35 mV 

5 ryJ.Q 



ELECTRICAL CHARACTE'RISTICS 
CA RA CTE;RI$TlQUES EL ECTRLQUES 

T amb ,= 25°C 

Test conditions 
Conditfons de mesure 

VCC = 14,4 V 

Frequency response (-3 dB) Rf =22.\1 

Bande passante (-3 dB) C3 = 820 pF 

C3 '= 1500 pF 

VCC ='14,4V 

Po = 50 mW+ 
3W 

Distortion 
RL =4.\1 Distorsion 

Rf = 56.\1 

f = 1 kHz 

Voltage gain (open loop) 
VCC = 14,4 V 

Gain de tension en boucle ouverte RL =4.\1 

f = 1 kHz 

VCC = 14,4 V 

Voltage gain (closed loop) RL ' == 4.\1 
Gain de tension en boucle fermée Rf =56.\1 

f = 1 kHz 

VCC = 14,4 V 

1 nput noise voltage RG =0 
Tension de bruit à l'entrée B,(-3 dB} = 20-

20 000 Hz 

Input noise current 
VCC = 14,4V 

B (-3 dB) = 20 -Courant de bruit à l'entrée 
20000 Hz 

---
VCC = 14,4V 

Efficier " Po =5W 
Rendement RL =4.\1 

f = 1 kl-!z 

VCC = 14,4 V 
Suppl y voltage rejection RL =4.\1 
Réjecti~n de l'ondulation d'alimentation 

fripple = 100 Hz 

B 

d 

AV 

AV 

Vn 

ln 

11 

SVR 

TBA810 S, TBA 810 AS 

(Unless otherwise statedJ 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ, Max. 

Hz 

40·20.000 

40 - 10.000 Hz 

0,3 % 

8,0 'dB 

\34 ,37 40 dB 

.2 'J1.V 

0,1 nA 

70 % 

38 dB 

THERMAL CHÀRACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

* With tabs soidered to printed circuit with minimized copper area 
Dissipateur soudé à une surfa'ce réduite de circuit imprimé 

Junction·case therma 1 resistance Rth(j-c) max 
Résistance thermique (jonction·boitier) 

Junction·ambient thermal resistance 
Rth(j-a) max 

Résistance thermique (jonction-ambianteJ 

12 (TBA 810 S) 

10 (TBA 810 AS) 

70" (TBA 810 S) 

80 (TBA 810 AS) 

°C/W 

°C/W 
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TBA 810 S, TBA 810 AS 

MEASUREMENT DIAGRAM 
SCHEMA DE MESURE 

+VCC 

VI 

+ 
O,lIl F I;~OJ'F 

l \.,,,\\\\ 

Tabs 
Ai/ette 

Figure 1 - Load connected 
to earth 
Charge à /a masse 

8' 

100.\1 

TBA 810 AS 

10 

+ 

4 

12 

+ 
lOOIlF 
15 V 

APPLICATION DIAGRAM WITH LOAD CONNECTED TO +VCC 
SCHEMA D'APPLICATION A VEC CHARGE AU + V CC 

+VCC' 

0---~~---1--------------r------------------' 

6/6 
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Tabs 
Ailette 

\'1\'~~\\ 

Load connected to supply 
Charge au + V CC 

10 

C7 O,lIlF 

1.\1 



GENERAL DESCRIPTION 

The TBA 820 is a monolithic integrated audio power amplifier. 

Its main features : 

working with supply voltages from 3 to 16 volts,­

low idle current (4 mA typ.), 

high efficiency, 

make it especially suitable for mobile, battery operated equipments. 

Other features include : 

output power up to 2 W without any external heat sink, 

high input impedance, low bias current, 

high ripple rejection, 

no thermal runaway, 

no cross-over distortion, 

few external components required. 

The TBA 820 is supplied in a quad-in-line, 14 leads package. 

DESCRIPTION GENERALE 

TBA 820 

AF AMPLI FI ER 
AMPLIFICATEUR BF 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

Le TBA 820 est: un circuit intégré monolithique, ampliftcateur B F de puissance. 

Ses principaux avantages: 

fonctionnement possible avec une tension d'alimentation de 3 à 16 volts, 

faible courant de repos (4 mA typ.;, 

- rendement élevé, 

le destinent particulièrement aux appareils mobiles alimentés sur batterie. 

Autres avantages: 

- puissance de sortie jusqu'à 2 W sans dissipateur extérieur, 

- grande impédance d'entrée, faible courant d'entrée, 

- bonne réjection des variations de tension d'alimentation, 

- pas d'emballement thermique, 

- pas de distorsion de cross-over, 

- nombre de composants extérieurs réduit_ 

Le TBA 820 est présenté en bOÎtier quad-in-line, 14 passages. 

:lIL' THO~SON _ CSF 
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TBA 820 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Input 
Entrée 

Case CB-21 
Boitier 

Top view 
Vue de dessus' 

1 

2. 

3 

4 

5 

6 

7 

2/10 
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A ; Preamplifier 
Préamplificateur 

B : Amplifier 
Amplificateur' 

Bootstrap 
Bootstrap 

Decoupling 
Découplage 

No connected 
Non connecté 

Compensa tion 
Compensation 

Feeil back network 
Réseau de contre-réaction 

No connected 
Non connecté 

Input 
Entrée 

8 Ground (substrate) 
Masse (substrat) 

9 
No connected 
Non connecté 

10 
Ground 
Masse 

11 
No connected 
Non connecté 

12. Output 
Sortie 

13 
Compensation 
Compensation 

14 +VCC 



SCHEMATIC DIAGRAM 
SCHEMA ELECTRIQUE 

Q7 

R1 
2kS1 

2 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Output peak current 
C.0uran t crête en sortie 

Storage temperature 
Température de stockage 

Junction temperature 
Température de jonction 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-Tlmbiante) 

4 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VCC 

la 

Tstg 

Tj 

10 

VALUES 
VALEURS 

16 

1,5 

-40 
+150 

+150 

80 

TBA 820 

13 

14 

12 

R7 
1S1 

UNITS 
UNITéS 

V 

A 

oC 
oC 

oC 

°C/W 
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TBA 820 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T - 250 C 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES amb- (Note 1) 

PARAMETERS TEST CONDITIONS SYMBOLS 
PARAMETRES 

CONDITIONS DE 
SYMBOLES MESURE 

Supply voltage VCC Tension d'alimentation 

Ouiescent output voltage (pin 12) VCC = 9 V Vo Tension de repos en sortie {broche 12} 

Ouiescent drain current VCC = 9 V ICC Courant total en repos 

Bias current (pin 7) Vcc = 9 V 1 Courant d'entrée {broche 7} 

VCC = 12 V 

RL =8.12 

Rf = 120.12 

d =10% 

f = 1 kHz 

VCC = 9 V 

RL =4.12 

Rf = 120.12 

d =10% 
f = 1 kHz 

VCC = 9 V 
RL =8.12 

Output power 
Rf = 120.12 Po Pu issance de sortie 
d =10% 
f = 1 kHz 

VCC = 6 V 

RL =4.12 

Rf = 120.12 

d = 10% 
f = 1 kHz 

VCC = 3,5 V 

RL =4.12 

Rf = 120.12 

d = 10% 

f = 1 kHz 

VCC = 9 V 

Po =1,2W 
1 nput sensitivity RL · = 8 .Il S Sensibilité ramenée à l'entrée 

Rf =33.12 
f = 1 kHz 

Note1: The characteristics above were obtained using the circuit shown in figure 1 
Mesuré dans les conditions de la figure 1 

4/10 
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(Unless otherwise stated) 
{Sauf indications contraires} 

UNITS 
MIN. TYP. MAX. UNITES 

3 16 V 

4 4,5 5 V 

4 mA 

0,1· flA 

2 W 

1,6 W 

1,2 W 

0,75 W 

0,22 W 

16 mV 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS T b= 25° C 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES am 

PARAMETERS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

PARAMETRES MESURE 

VCC = 9 V 

Po =1,2W 
RL =S.Q 

Rf = 120.11 

f = 1 kHz 

VCC = 9 V 

Po =50mW 
Input sensitivity RL =S.Q 
Sensibilité ramenée à rentrée 

Rf = 33.11 
f = 1 kHz 

VCC = 9 V 

Po =50mW 

RL =S.Q 

Rf = 120.11 

f = 1 kHz 

1 nput resistance 
Résistance à rentrée 

VCC = 9 V 

RL =S.Q 

Rf = 120.11 

Frequency response (-3 dB) 
CB = 6S0 pF 

Bande passante (-3 dB) 
VCC = 9 V 

RL =S.Q 

Rf = 120·.11 
CB = 220 pF 

VCC = 9 V 

Po = 500 mW 

RL =S.Q 

Rf = 33.11 

f = 1 kHz 

Distortion 
Distorsion 

VCC = 9 V 

Po = 500 mW 

RL =S.Q 

Rf = 120.11 

f = 1 kHz 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

S 

RI 

B 

d 

TBA 820 

(Unless otherwise stated) 
{Sauf indicationscontrairesJ 

MIN. TYP. MAX. 

60 

3,5 

12 

5 

25·7000 

25·20000 

O,S 

0,4 

UNITS 
UNITES 

mV 

mV 

mV 

M.Q 

Hz 

Hz 

% 

% 
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TBA 820 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T b= 25° C 
CA RA CTERISTIOUES ELECTRIQUES am 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Voltage gain (open loop) 
Gain de tension en boucle ouverte 

Voltage gain (closed loop) 
Gain de tension en boucle fermée 

Input noise voltage 
Tension de bruit à l'entrée 

Input noise current 
Courant de bruit à l'entrée 

Signal to noise ratio 
Rapport signai sur bruit 

Supply voltage rejection 
(see figure 2) 
Réjectionode l'ondulation 
d'alimentation du circuit (voir fig. 2) 

6/10 
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TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESU{Œ 

VCC = 9 V 

RL =8.Q 

f = 1 kHz 

VCC = 9 V 

RL =8.Q 

Rf =33.Q 

f = 1 kHz 

VCC = 9 V 

RL =8.Q 

Rf = 120.Q 

f = 1 kHz 

VCC = 9 V 

B(-3dB)=25-

20000 Hz 

VCC = 9 V 
B (-3 dB) = 25-

20000 Hz 

VCC = 9 V 

RL =8.Q 

Rf = 120.Q 

R1 = 100 k.Q 

Po = 1,2W 
B (- 3 dB) = 25-

20000 Hz 

VCC = 9 V 

RL =8.Q 

Rf = 120.Q 

C6 = 50 ilE 

f(ripple) = 100 Hz 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

AV 

AV 

-

Vn 

ln 

SVR 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

MIN. TYP. MAX. UNITS 
UNITES 

75 dB 

45 dB 

34 dB 

3 IlVeff 

0,4 nA 

70 dB 

42 dB 



TEST AND APPLICATION CIRCUITS 
SCHEMAS D'APPLICATION ET DE MESURE 

Figure 1 - Load conneçted to the supply voltage 
Charge à l'alimentation 

100JlF -
15 V 1 • 

ln 
O------.--------------~ 

100 JlF 
6V 

5 

cb . 
..,.. 50 JlF* 

: 1"0 V 

! 
O,l JlF. 

1 
14 21 

Figure 2 - Load connected to ground 
Charge à la masse 

100 JlF. 
15 V 

\ 

VI 
O-------~~------------------~ 

100 kn 

100JlF 
6V 

10 

*Must be used when high i-ipple rejection is requested. 

56n 

Nécessaire pour obtenir une bonne réjec~ion de l'ondulation d'alimf'ntation. 

12 

0,22 JlF 

50 JlF-k-
10 V 

1000JlF 
15 V 

TBA 820 

0,22JlF 

..0,l JlF 
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TBA 820 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

8/10 

102 

Po 
(W) 

POWER OUTPUT 
PUISSANCE DE SORTIE 

1 1 
Rf=120n 

-d =10% Il Il ~~ f =1 kHz 

1,5 ; 1/-11 / 
~1 7 / 
Il [7 

/ 

J / V 
IV / 0,5 

// 
,/ 

o 
o 4 8 12 

MAXIMUM POWER DISSIPATION 
Ptot PUISSANCE MAXIMALE A DISSIPER 

max 
(W) 

1 1 

tamb =~ooCI 
1 1 

RL=4n RL =8n 

1,2 

,~ / 
'/ / 

/ :/ 
0,8 

/ / 
V 1/ 

0,4 

~ V 
o 

o 4 8 12 V CClV) 

POWER DISSIPATION AND EFFICIENCY 
7) PUISSANCE DISSIPEE ET RENDEMENT 

(% ) 

(, 
60 

1 
40 

Il 

/ 

/ 20 

fi 
o 

o 

Ptot 
(W) 

1,5 

0,5 

o 
-50 

1 

/ ----.. 
" 

/7) 

AI 
,/ '\ 

V 
V 

VCC =9 V 
RL =8n 
f =1 kH-

5 10 

POWER RATING CHART 
PUISSANCE DISSIP.ABLE 

\ 
\~ ~ ;:::;, 

~ 

\ 
\ 

"-

o 50 

Ptot -

\ 
'\ 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

120 1-

SENSITIVITY 
SENSIBILITE 

1 
VCC =9 V 
RL = 8 n 
f = 1 kHz 

V 

1/ 
'V "C) 

~./ 80 

<l.~ 
V 

/ 

V .~~ 
V 

1'0 

40 

/ L----n 
----

o 
o 100 200 

d 
(%) 

8 

6 

4 

2 

o 

,VC'C=9V 

h Rf = 120 n 
. f =1 kHz 

1 1 1 

0,4 

DISTORTION 
DISTORSION 

>C; 
OlCQ 

" Il 0 
O,J 

>1; 

/ 
1 .v 1 

0,8 1,2 

-+-
f.:!~ 
" " 0 
O,J 

>0:: 
>c: t--t-- I 
Olv 

~ I~I t--1-O,J 
>0:: 

1 1 
1/ 1 

J 1/ 
V 

1,6 Po (W) 

TBA 820 

VOLTAGE GAIN (CLOSED LOOP) 
AV GAIN EN TENSION EN BOUCLE FERMEE 

(dB) 

50 

40 

30 

20 

d 
(% 

4 

3 

2 

o 

o 

) 

\ 
1 

V CC =9 V 

\ 
R L =8 n 
f = 1 kHz 

~ 

Po =50 mW 

~ 1---i---

50 100 

DISTORTION 
DISTORSION 

1 1 1 I_ 
VCC =9 V 
RL =8n 
Rf =120n-

I--1--

1--1-

\ Po =500 mW 

\ ) 
\~ 1/ J 

5 
f (Hz) 
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TBA 820 

TYPICAL CHAR"ACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6~~lJ:L~~~Çp?tu~~ ~t~tUJC~rt:g: Rf ET B 

;0/10 

Cb 

IpF) 

4 

2 

V 
/ 

/. 
V 

IV 
V 

/ 

QUIESCENT OUTPUT VOLTAGE AT PIN 12 

V 
Il 

y 

I~II 

V
o 

TENSION DE REPOS (BROCHE 12) 

IV) V. 
V 

V 
6 

4 
V 

li 
V 

/ 
2 

o 
o 4 8 12 VCC(V) 

IVcc'=9l 
RL =6n 
1 

V ,max1='I'Z 
_, 1 1,2,1 / Bmax = la kHz 

/ ~maxl= ~6 ~Hz 

) 

6 

4 

2 

o 
o 

QUIESCENT CURRENT 
COURANT TOTAL AU REPOS 

Idltotp V 
/ 

/ 

1 
1 

4 8 12 

L 

VCCIV) 



TCA 150 

AMPLIFICATEUR BF 
AFAMPL/FIER 

GENERAL DESCRIPTION 

The TCA 150 is an integrated mono'nthic power AF amplifier intended for use in radio receivers, car-radios, TV 
receivers, phonographs, tape record ers. 

Due to a suitable configuration of internai circuit, the following advantages can be provided : 

The high idling current stability obtained from a buHt-in temperature and voltage-compensatinJ network makes 
thermal runaway impossible. ;' 

1 

Open-Ioop gain is high enough to allow a great amount of feedback (Iow distortion) and k~p a sufficient closed 
loop gain (high sensitivity). ' 

- The differential preamplifier, fed from a controlled constant-current source, provides gbod immunity against 
power-supply ripple. 

- The input double emitter follower configuration achieves the high input impedance required for successful 
operation with pfezoelectric cartridge, moreover, the use of PNP transistors in the preamplifier let D.C. input 
reference voltage be zero. 

- The exceptional D.C. output voltage stability and minimizei:! potential 1055, givyto the output stage high power 
capability. 

- The very low input current implies a n!duced offset input voltage, even witl;r·â'high external resistor. 

Others highlights include : few external components and not any adj~s(ment. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le circurt intégré mOf70lithique TCA 150 est un amplificateur BF de puissance destiné aux récepteurs radio, auto­
radios, téléviseurs, électrophones, magnétophones. 

Grâce à une disposition convenable du schéma électrique interne, il a été possible d'obtenir les avantages suivants: 

Régulation du courant de repos en fonction de la tension d'alimentation et de la température, donc suppression" 
du risque d'emballement thermique. 

Gain de boucle ouverte élevé, donc possibilité d'appliquer un taux de. contre-réaction important. (distorsion 
réduite) tout en conservant une sensibilité correcte. 

Préamplificateur à structure différentielle, donc grande immu{)ité aux parasites de l'alimentation en (aison du 
gain de mode commun réduit pour ce type de circuit. Il n'est donc pas nécessaire de découpler le préamplificateur 

- Etage d'entrée à transistors PNP, ce qui permet d'appliquer le signal en un. point dont le potentiel continu de 
référence est la masse. 

Régulation de la tension continue de sortie, avec une faible dispersion, ce qui garantit le fonctionnement symétrique 
de l'étage de puissance. . 

Impédance d'entrée très élevée due à la structure Darlington à l'entrée, particulièrement adaptée à l'utilisation sur 
électrophone pièzo. 

- Courant d'entrée très faible, donc possibilité de fermer sur des . résistances de forte valeur sans introduire de 
décalage notable de tension continue. 

- Absence de réglage et nombre de composants extérieurs réduit. 

lit THOMSON. CSF 
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TCA 150 

OPTIONS 
OPTIONS 

VCC 
(V) 

max. 

15 

15 

18 

18 

18 

Po / (W) 

4 

4 

5,5 

5,5 

5,5 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 

7 

2/14 
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RL 'CC / VCC Suffix to note when 
Characteristic page 

(.Il) (mA) (V) 
Case ordering 
Boitier Suffixe à indiquer à la Caractéristiques page 

typ .. commande 

4 9 12 CB-99 KA 5 

4 9 12 CB-135 NA 5 

4 11 14 CB·99 KB 10 

4 11 14 CB-135 NB 10 

4 11 14 CB-135 NBT 10 

,-~--------------------------------------------~--O14 

,---------------------------------------+--02 

5kn 
2,6 kn 

50.12 

3,3 kn 

10 kn 

~-+--~~--~------~r_~------~----~c=1-----~~012 

30.12 

10 

8 

5 

3 



PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

CB-99 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

TCA 150 KA 
TCA 150 KB 

Bootstrap 
Bootstrap 

Decoupling 
Découplage 

Compensation 
Compensation 

Not ta use 
Ne pas utiliser 

Feed back network 
Réseau de contre-réaction 

Not ta use 
Ne pas utiliser 

Input 
Entrée 

Top view 
Vue de dessus 

,-----~-+---() +V CC 

A : Preamplifier B : Amplifier 
Préamplificateur AmplificDteur 

8 .Ground 
Masse 

9 Not ta use 
Ne pas utiliser 

10 Ground 
Masse 

11 Not ta use 
Ne pas utiliser 

12 Output 
Sortie 

13 Not ta use 
Ne pas utiliser 

14 +VCC 

TCA 150 

CB-135 

TCA 150 NA 
TCA 150 NB 
TCA 150 NBT 

3/14 
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TCA 150 

APPLICATION AND TEST CIRCUITS (available for any type) 
SCHEMAS D'APPLICATION ET DE MESURE (valable pour tous les types) 

Figure 1 

RL =4n 

AV =46 dB 
100flF 

O---------------------~--------~7 

2 

8 

Cl, C2 
CI, C2 

Frequency compensation and bandwidth ajustment. 
Compensation et réglage de bande passante 

Figure 2 

RL =4n 

AV =34 dB 

o----------------------1~------~7 

2 

8 

Compensations are good with a grounded loud speaker. 
Les compensations restent valables pour le haut·parleur à la masse. 

4/14 
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GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Output power to 4 n (d= 10%) 
Puissance de sortie su r charge 4.n 

Idling current 
Courant de repos 

Input impedance 
Impédance d'entrée 

VCC=12 V 

VCC=12 V 

Sensitivity (PO=50 mW, RL = 4 n) 
Sensibilité 

L1MITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Peak output current 
Courant créte de sortie 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

VCC 

10 

Ptot 

T(vj} 

Tstg 

TCA 150 KA, TCA 150 NA 

Test conditions 
Conditions de mesure 

6 -15 

4 

9 

50 

Adjustable with external resistor 
between 2 and 10 mV 
Ajustable par résistance extérieure 
entre 2 et 10mV 

V 

W 

mA 

Mn 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

15 V 

2 A 

See curve 
Voir courbe 

+150 oC 

-25 oC 

+150 oC 

Maximum power dissipation (1) Without heat sink (2) With at 10°C/W heat sink (3) With infinite heat sink 
Dissipation de puissance maximale Sans radiateur Avec radiateur l00C/W Avec un radiateur infini 

TCA 150 KA 
P tot rr--r--..----r-----.----, 

TCA 150 NA 

(w) 

41-----''\c--+--'<-+---f-----.J 
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TCA 150 KA, TCA 150 NA 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

t amb = 25 0 C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input current 
Courant d'entrée 

VCC= 9 V 
V· = 0 

Output voltage 1 

Tension de sortie 
VCC= 12 V 

VI = 0 

Total quiescent current supply VCC= 12 V Courant d'alimentation sans signal 

1 nput resistance 
Résistance d'entrée 

(Input) equivalent noise voltage 
RG = 10 kn 

Tension équivalente de bruit 
{ramenée à l'entrée} B = 12 kHz 

Available output peak to peak voltage 
VCC= 12 V 

Tension de crête à crête disponible RL = 4.12 

f = 1 kHz 

Output power (prior to clipping) 
VCC= 12 V 

Puissance de sortie {avant écrêtageJ 
RL = 4.12 
d = 2,5 % 

Maximum output power 
VCC= 12 V 

Puissance de sortie maximale R"L = 4.12 
d = 10% 

VCC= 12 V 

RL = 4.12 

Po = 50mW 

f = 1 kHz 

VCC= 12 V 

RL = 4.12 

Po = 50mW 

Total harmonic distortion 
f = 1 kHz 

Distorsion harmonique totale VCC= 12 V 

RL =4.12 

Po =2W 

f = 1 kHz 

VCC= 12 V 

RL = 4.12 

Po =2W 

f = 1 kHz 

6/14 
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liB 

Va 

Va 

ICC 

RI 

Vn 

Va 

Po 

Po 

d Fig. 1 

d Fig. 2 

d Fig. 1 

d Fig. 2 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

50 nA 

4,2 4,5 4,B V 

5,6 6 6,4 V 

9 20 mA 

1 50 Mn 

3 I·N 

10,4 

1 

V 

3,3 W 

4 W 

0,5 % 

0,2 % 

0,5 % 

0,2 % 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

tamb = 25 ° C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Po = 50mW 

f = 1 kHz 

Voltage gain f--
Gain en tension 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Average current supply 
Courant moyen d'alimentation 

Efficiency 
Rendement 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction'ambiante) 

Junction-cas thermal resistance 
Résistance thermique (jonction·boitier) 

Po = 50mW 

f = 1 kHz 

VCC = 12 V 

RL =4.Q 

VCC = 12 V 
RL =4.Q 

Po = 3,3 W 

VCC = 12 V 

RL =4.Q 

Po = 3,3 W 

TCA 150 KA 

TCA 150 NA 

AV 

.... _-

AV 

Ptot 

ICC 

7] 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) * 

Rth(j-c)* 

Fig. 1 

1---

Fig.2 

TCA 150 KA, TCA 150 NA 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraire~) 

Min. Typ. Max. 

43 46 49 dB 

31 34 37 dB 

1,9 W 

420 mA 

64 % 

60 °C/W 

15 °C/W 

10 °C/W 

*. Rth(j-c) is tested between junction and point A fixing bracket on infinite heat sink. 
R th{j-c) est mesurée entre la jonction et le point A de fixation de l'étrier sur un radiateur infini. 

A A 

7/14 
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TCA 150 KA, TCA 150 NA 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

8/14 
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Ptot 
(W) 

5 

4 

3 

2 

.0 

d 

(%) 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

1/ 

o 

-

" 

r--

o 

VCC =12 V 

RL =4n 

f =1 kHz 

Fig.1,2 

1]V V 

V 
/ 
~ -r:--Ptot r---. 

2 3 4 

VCC =12 V 

RL =4n 

f =1 kHz 

Fig. 1 

/ 
1 
1 

-----
lJ 

2 3 4 

1] 

:D,8 

0,6 

0,4 

0,2 

Po 
(W) 

5 

4 

3 

2 

o 
'0 

d 

(%) 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

r---

o 

RL =4n 

f =1 kHz 

d =10% 

Fig. 1, 2 

/ 

~ 
L 

V 
~ 

5 10 VCc(V) 

V
CC

=12 V 

RL =4!1. 

f =1 kHz 

Fig. 2 

1 
1 
1 v· 

2 3 4 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

TCA 150 KA, TCA 150 NA 

VOLTAGE GAIN VERSUS FREQUENCY 
VARIATION DU GAIN EN TENSION EN FONCTION DE LA FREQUENCE 

dB 
V ':'\ 1 

1/ 
\ 

1 \ 
-2 

1 Vee=12 V 
\ 

1 
RL =4n 

1\ Po =50 mW 

1 Fig. 1 \ 
\ 

-4 

-6 

1 \ 
1 

-8 

-10 
101 2 5 102 2 5 103 2 5 104 2 f{Hz) 

Va lee 
(V) (mA ) 

10 

8 

6 

4 

2 

CI 
o 5 

lee-f(Veel 

Va =f(Vee) 

Fig. 1, 2 

/ 

lee/ 
V 
~ k( 

1 

10 

dB v " / \ 
1/ \ 

-2 

Vee=12 V \ 
1 

RL =4n 

Po =50 mW 

J Fig. 2 1\ 
\ 

-4 

-6 

\ 
\ 

-8 

-10 
1 01 2 5 1 02 2 5 1 03 2 5 1 04 2 f(Hz) 

Note: Bandwidth can be modified according ta 
following diagrams : 

dB 

50 

45 

40 

35 

30 

La bande passante peut être modifiée en agissant 
sur Cl et C2 comme indiqué ci-dessous: 

e2= (5 ~o 10) x Cl 

G = 
7000 

40+RE 

l , \ \. '0/ 

\ \ \0/ ~ 
1\ 1\ ~/ ~ -<l.-(' 

~ 150 

\ ~~oo ~~ 
,'\ R 1\ -

/150
0 

I\~ \ 
-<l.-(' \ '1\ 
'\. '\. 

4 2 4 f(kHz) 6 8
101 max (-3 dB) 
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TCA 150 KB, TCA 150 NB, TCA 150 NBT 

These types are specially intended for use in car radios and phonographs 
Ces types sont plus spécialement destinés aux récepteurs auto-radios et électrophones 

GENERAL CHARACTERISTICS 
CA RA CTERISTIOUES GENERALES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Output power to 15 n (d = 10 %) 
Puissance de sortie sur charge 15 n 

Idling current 
Courant de repos 

1 nput impedance 
Impédance d'entrée 

VCC =14 V 

VCC=14 V 

Sensitivity (PO=50 mW, RL = 4 .11) 
Sensibilité 

LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Peak output current 
Courant créte de sortie 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

Maximum power dissipation 
Djssipation de puissance maximale 

TCA 150 KB 
P 

tot ~_,.-_..-_,--_,----, 

'w) 

tamb = 25° C 

(1) Without heat sink 
Sans radiateur 

50 75 100 125 t amb ' OC) 

10/14 
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V CC 

'0 

P tot 

t(vj) 

tstg 

6-18 V 

5,5 W 

11 mA 

50 Mn 

Adjustable with external resistor RE 
between 2 and 20 m V 
Ajustable par résistance extérieure RE 
entre 2 et 20 mV 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

18 V 

2,3 A 

See curve 
Voir courbe 

+150 oC 

-25 oC 

+150 oC 

(2) With at lO°C/W heat sink (3) With infinite heat sink 
Avec un radiateur 10°C Avec un radiateur infini 

TCA 150 NB/NBT 

25 50 75 100 125 t
amb

' OC) 



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
ELECTR/CAL CHARACTER/STICS 

tamb = 25 0 C 

1 nput current 
Courant d'entrée 

Output voltage 
Tension de sortie 

Total quiescent current supply 
Courant d'alimentation sans signal 

1 nput resistance 
Résistance d'entrée 

(Input) equivalent noise voltage 
Tension équivalente de bruit 
(ramenée li l'entrée) 

Available output peak to peak 
voltage 
Tension de sortie crête li crête disponible 

Output power (prior to clipping) 
Puissance de sortie (avant écrêtage) 

Maximum output power 
Puissance de sortie maximale 

Total harmonie distortion 
Distorsion harmonique totale 

TCA 150 N BT only 
TCA 150 NBT seulement 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCC= 9 V 

VI = 0 

VCC= 14 V 

VI = 0 

VCC = 14 V 

RG = 10 kn 

B = 12 kHz 

RG =lMn 

B = 12 kHz 

VCC= 14 V 

RL =4n 

f = 1 kHz 

VCC = 14 V 

RL =4n 

d = 2,5 % 

VCC = 14 V 

RL =4n 

d = 10 % 

VCC = 14 V 

RL =4n 

Po = 50mW 

f = 1 kHz 

VCC = 14 V 

RL =4n 

Po =3W 

f = 1 kHz 

TCA 150 KB, TCA 150 NB, TCA 150 NBT 

liB 

Vo 

Vo 

ICC 

RI 

TCA 150 

Vn 
NB 

TCA 150 
NBT 

Vo 

Po 

Po 

Fig. 1 

d 

Fig. 2 

Fig. 1 

d 

Fig. 2 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

50 

4,2 4,5 

6,5 7 

11 

1 50 

3 

50 

12 

4,5 

5,5 

0,5 

0,2 

0,5 

0,2 

300* 

4,8 

7,5 

20 

nA 

V 

V 

mA 

Mn 

IlV 

IlV 

V 

W 

W 

% 

% 

% 

% 

11/14 
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TCA 150 KB, TCA 150 NB, TCA 150 NBT 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

tamb = 25.° C (Unless otherwise stated) 
(Sauf indications' contrairesl 

Voltage gain 
Gain en tension 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Average current supply 
Courant moyen d'alimentation 

Efficiency 
Rendement 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Po = 50mW 
f = 1 kHz 

Po = 50mW 

f = 1 kHz 

VCC = 14V 

RL =4D 

VCC = 14V 
RL =4D 

Po = 4,5W 

VCC = 14V 
RL =4D 

Po = 4,5W 

TCA 150 KB 

TCA 150 NB 

Min. 

AV* Fig. 1 43 

AV Fig. 2 31 

Ptot 

ICC 

'Tl 

*IAVI 
8000 

=---
40 +RE (D) 

Rth(j-a) 

Rth(j-c)* 

Rth(j-c)* 

* Rth(j-c) is tested between junction and point A fixing bracket on infinite heat sink 
R th (j-c) est mesurée entre la jonction et la point A de fixation de l'étrier sur un radiat~ur infini. 

12/14 
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A A 

Typ. Max. 

46 49 dB 

34 37 dB 

2,6 W 

490 mA 

64 % 

60 °C/W 

15 °C/W 

10 °C/W 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Ptot 
(W) 

5 

4 

3 

2 

o 

d 

(%) 

10 

. 8 

o 

VCC =14 V 

RL =4 n. 
f =1 kHz 

Fig. 1, 2 

Width heat sink goC/W 
,Avec radiateur 9 °C/W 

./ V. 
LV 

L
V

/ V Ptot 
r--

1/ / , 

2 3 4 

VCC =14 V 

RL =4 n. 
f =1 kHz 

Fig. 1 

f---

~ 

r--

1 
1 
1 

4 Il 
/ 

LJ 
2 

o 
o 2 3 4 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

TCA 150 KB, TCA 150 NB, TCA 150 NBT 

5 

4 

3 

2 

o 

d 

(%) 

10 

8 

6 

4 

2 

.0 

o 5 

o 2 

f = 1 kHz 1/ Rt:" 4 n. 
d = 10% 

Fig. 1, 2 / 
Il 

/ 
V 

/ 

10 

VCC =14V . 1 RL =4 n. 
f =1 kHz 

1 Fig. 2 

1 
Il 

) 
V 

./ 

3 4 
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TCA 150 KB, TCA 150 NB, TCA 150 NBT 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

VOLTAGE GAIN VERSUS FREQUENCY 

dB 

-2 

-4 

-6 

-8 

Vo 'CC 
(V) (mA) 

la 

8 

6 

4 

2 

a 

14/14 
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a 

v 
/ 

Il 

/ 
/ 

1/ 

1 
1 

5
102 

2 

5 

VARIATION DU GAIN EN TENSION EN FONCTION DE LA FREQUENCE 

" ~ 
\ 

\ 
Vee =14 V \ 
RL =4n 

Po =50 mW \ 
Fig. 1 \ 

j 
\ 
\ 

5 
((Hz) 

'ee-f (Vee) 
V o =f (~ee) 

Fig. l, 2 / 

/ 
/ 

/ / 

~ < 
l' 

la 

dB 

V ""1\ 

/ \ 

1/ '\ 
-2 

V ee=14 V \ 
/ RL =4n 

1 
Po =50 mW 

1\ Fig. 2 

\ 

-4 

-6 

\ 
\ 

-8 

5
102

2 5
104 

2 5 

Note: Bandwidth can be modified according to 
following diagrams : 

((Hz) 

La bande passante peut être modifiée en agissant 
sur CI et C2 comme indiqué ci·dessous: 

dB ,---.-------,-,----r---,--,---r---.--,-, 
e2 = (5 ka 10) x Cl 

G = 7000 

50 40 + RE 



GENERAL DESCRIPTION 

TCA 830 SR 

AF AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR BF 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

The TCA 830 SR is a monolithic integrated circuit designed for class B audio amplification, with up ta 4,2 W output 
power; It is internally protected against overheating. 

1 t provides the advantages following : 

The high idling current stability obtained from a built-in tempe rature and voltage·compensating network makes 
tliermal runaway impossible. 

Open·loop gain is high enough ta allow a great amount of feedback (Iow distortion) and keep a sufficient closed 
loop-gain (high sensitivity). 

The use of PNP transistors in the preamplifier allows D.C. input voltage ta be zero. 

The exceptional D.C. output voltage stability and minimized potential loss, give ta the output voltage high power 
capability. 

The special Split- DIP case makes it possible ta use a part of the orinted circuit board as a heat sink. 

Others highlights include : few external components and not any adjustment. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le TCA 830 SR est un circuit intégré monolithique destiné à l'amplification BF classe B : sa puissance de sortie peut 
atteindre 4,2 W. /1 est protégé intérieurement contre les températures excessives. 

Il présente les avan tages su ivan ts : 

Régulation du courant de repos en fonction de la tension d'alimentation et de la température, donc suppression du 
risque d'emballement thermique. 

Gain de boucle ouverte élevé, donc possibilité d'appliquer un taux de contre-réaction important (distorsion réduite) 
tout en conservan t une sensibilité correcte. 

Etage d'entrée à transistors PNP, ce qui permet d'appliquer le signal en un point dont le potentiel continu de référen­
ce est à la masse. 

Régulation de la tension continue de sortie, avec une faible dispersion, ce qui garantit le fonctionnement symétrique 
de /'étage de puissance. 

Possibilité d'utiliser une portion du circuit imprimé comme dissipateur de chaleur grâce à son bOÎtier Split - DIP 
à ailette. 

Absence de réglage et nombre de composants extérieurs réduit 

~1HOMSON'CSF 
"""""'~ 
~ 

76 - 43 1/6 
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TCA 830 SR 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

Case CB-l09 
Boitier 

Top view 
Vue de dessus 

fi n A~ (n A 
12 11 10 9 8 

b 
1 2 3 4 5 

~ ~ tJ( \ u t7 

Tab must be grounded 
L'ailette doit ~re réunie à la masse 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(W) 

Î"-r--, 
" ~<J 

, 

~ 
o 

1 

2 

D 3 
7 

6 
4 

u 

5 

6 

~ 
\ 

c.... ~ 
["':: ~ 

VCC 7 Preamplifier decoupling 
Découplage du préamplificateur 

Not to use Input 
Ne pas utiliser 8 

Entrée 

Substrate and preamplifier 
Not tp use 9 ground 
Ne pas utiliser Substrat et masse du préam-

plificateur 

Bootstrap Oytput stage ground 10 
800tsrrap Masse de l'étage de sortie 

Compensatio~ 11 Not to use 
Compensation Ne pasuriliser 

Feed-back network 12 Output 
Réseau contre-réaction Sortie 

(1) With infinite heat sink 
Avec radiateur infini 

(2) With a 25°C/W heat sink 
Avec radiateur de 25°C 

(3) Without heat sink 
Sans radiateur 

o 25 50 75 100 125 ramb(OC) 

2f6 
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LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Supply voltage 
Tension d'alimenrarion 

Peak output current (non repetitivel 
Couranr crére en sorrie non répéririf 

Peak output current (repetitivel 
Couranr crére en sonie répéririf 

Junction temperature 
T6mpérarure de joncrion 

Storage temperature 
Tempérarure de srockBgt1 

SCHEMATIC DIAGRAM 
SCHEMA ELECTRIQUE 

1 A3 

06) 

A~ A4 AS 

-=J 
rc:: al 

~ 
07( 

OJ'i 

( RB 

R9 

r----t0B 

1\ 

~r-

04~ 010"-l 

Ir ~ as' 

l Rl R6 
R7[ 

}10 
lRO 

( 

VCC 

10 

10 

T j 

Tstg 

A12[ 

~012 . 

l R13 

r-.,.011 ~013 

t'Zl [ ~ H" Rll[ 
RH 

R1S 

( 

TCA 830 SR 

20 V 

2,5 A 

2 A 

-40 oC 
+150 oC • -40 oC 

+150 oC 

A19 

) 
)OlB 

" 017 

R1B ~024 J 
Qo," -[~' 

A21 

010 

( A17 -

w= :-H-' 

~tll ValS 
~ 

12 

R16 

........... 

J026 
~ . 

b 
la 
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TCA 830 SR 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Ouiescent output voltage (pin 12) 
Tension de repos {broche 121 

Ouiescentcurrent (pin 1) 
Courant de repos {broche 11 

Bias current (pin 8) 
COU ran t d'entrée {broche BI 

Output power 
Puissance de sortie 

Maximum input voltage peak 
Tension d'entrée de créte maximale 

Sensitivity 
Sensibilité 

Tamb = 25° C (Note 1) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCC 

VCC = 12 V Va 

VCC = 9 V ICC 

VCC = 12 V lB 

d = 10% 

RL =4.Q 
Po 

f = 1 kHz 

VCC = 14 V 

d = 10% 

RL =4.Q 
f = 1 kHz Po 

VCC = 12 V 

d =10% 

RL =4.Q 
Po f = 1 kHz 

VCC = 9 V 

d =10% 
RL =4.Q 
f = 1 kHz Po 
VCC = 6 V 

d = 10% 

RL =8.Q 
f = 1 kHz Po 
VCC = 16 V 

d = 10% 

RL =8.Q 
f = 1 kHz Po 
VCC = 12 V 

VI 

Po =3,4 W 
VCC = 12 V 

Rt:. =4.Q S 

f = 1 kHz 

Rf =56.Q 

Note 1 The characteristics above were obtained using the circuit shown in figure 1 
Mesuré dans les conditions de la figure 1 

4/6 
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(Unless otherwise stated) 
{Sauf indicationscontrairesl 

Min. Typ. Max. 

4 20 V 

5,3 6 6,7 V 

8,5 16 mA 

0,2 }lA 

4,2 W 

2,5 3,4 W 

2 W 

0,8 W 

3,7 W 

2,3 W 

310 mV 

50 mV 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input reslstance (pin 8) 
Impédance d'entrée {broche BI 

VCC = 12 V 

Frequency response (-3 dB) Rf =56.11 
Bande passan te {-3dBI C3 = 390 pF 

RL =4.11 

VCC = 12 V 

Po = 50 mW+ 
2W 

Distortion 
=4.11 Distorsion RL 

Rf = 56.11 

f = 1 kHz 

Voltage gain (open loop) 
VCC = 12 V 

Gain de tension en boucle ouverte RL =4.11 

f = 1 kHz 

VCC = 12 V 

Voltage gain (c1osed loop) RL =4.11 
Gain de tension en boucle fermée 

Rf = 56H 

f = 1 kHz 

VCC = 12 V 

Input noise voltage RG =0 
Tension de bruit à l'entrée B (-3 dB) = 40-

10.000 Hz 

Input noise current 
VCC = 12 V 

Courant de bruit à l'entrée B (-3 dB) = 40 

10000 Hz 

VCC = 12 V 

Efficiency Po =3,4W 
Rendement RL =4.11 

f = 1 kHz 

VCC = 12 V 

Suppl y voltage rejectiOfl RL =4.11 
Réjection de l'ondulation d'alimentation fripple = 100 Hz 

Rf = 56.11 

ZI 

d 

AV 

AV 

V 
n 

ln 

Tl 

C2=100j1F 

SVR 
~2= 25j1F 

TCA 830 SR 

(Unless otherwise stated) 
{Sauf indicationscontrairesl 

Min. Typ. Max. 

5 Mn 

40 - 10.000 Hz 

0,3 % 

75 dB 

·34 37 40 dB 

2 ;.N 

0,1 nA 

62 % 

45 dB 

38 dB 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

*With tabs soldered to printed circuit with minimized copper area 
Dissipateur soudé à une surface réduite de circuit imprimé 

Junction·case thermal resistance Rth(j-c) 12 
1 

°C/W 
RésistsnCfl thermique (jonction-boiti8rJ 

Junction-ambient thermal resistance 
Rth(j.a) 70-/ °C/W 

Résistance thermique {jonction-ambÏllntBJ 

5/6 
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TCA 830 SR 

MEASUREMENT DIAGRAM 
SCHEMA DE MESURE 

O,l P F

T • 
100 kn 

f C7 
100pF l15V 

Tabs 

Ailette 

Figure 1 - Load connected 
to earth . 
Charge à la masse 

100n 

TCA 830 SR 
12 

C6 
100pF 
15 V 

390 pF 
C3 

APPLICATION DIAGRAM WITH LOAD CONNECTED TO + V CC 
~CHEMA D'A pp LI CA TlDN A VEC CHARGE AU + V CC 

+VCC 

6/6 
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O,l P F

T • •

100 P F 
25 V 

, 
Vlo---~~--------------~~ 

Tabs 

Ailette 

Load connected ta suppl y 
Charge au + V CC 

100pF 
6V 

10 

390 pF 

0,1 pF 

lU 

cs 
1000pF 
15 V 



GENERAL DESCRIPTION 

TCA 940, TCA 940 E 

AF AMPLI FI ER 
AMPLIFICATEUR BF 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

The TCA 940, E is a monolithic integrated circuit designed for class B audio amplification, with up to 10 W output 
power. 

It provides ail the advantages of integrated AF a'mplifiers : constant idling current and voltage, high efficiency, low 
distortion; furthermore, an internai circuit protècts it against overheating, supply overvoltage and load short-circuit. 

The TCA 940, E is pin-to-pin compatible with TBA 810 AS. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le TCA 940, E est un circuit monolithique destiné à l'amplification BF classe B; sa puissance de sortie peut atteindre 
70W. 

1/ présente tous les avantages des amplificateurs B F intégrés: stabilité du courant et de la tension de repos, rendement 
élevé faible distorsion,. en outre, un dispositif intérieur le protège contre l'échauffement excessif, les surtensions d'ali­
men;ation et le court-circuit de la charge .• 

Le TCA 940, E est interchangeable broche à broc~e avec le TBA 870 AS. 

77·41 1/9 
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TCA 940, TCA 940· E 

PINS CONFIGURATION 
.BROCHAGES 

Case 
BOÎtier 

CB-155 

TCA 940 

Top view 
Vue de dessus 

12 11 la 

Tab must be grounded 
L'ailette doit être réunie à la masse 

TCA 940 

P tot r--r--,---,---r--.,----, 
(W) 

. 3 f--t--j--+-"<: 

25 50 75 100 125 Tamb(OC) 
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1 VCC 

2 Not to use 
Ne pas utiliser 

Not to use 3 Ne pas utiliser 

4 Bootstrap 
Bootstrap 

5 Compensation 
Compensation 

6 Feed-back network 
Réseau de contre-réaction 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

(1) With infinite heat sink 
Avec radiateur infini 

(2) With a 1Q°C/W heat sink 
Avec radiateur de 10oC/W 

(3) Without heat sink 
Sans radiateur 

Case 
BOÎtier 

CB-109 

TCA 940 E 

7 Preamplifier decoupling 
Découplage du préamplificateur 

8 Input 
Entrée 

Substrate and preamplifier 
9 ground 

Substrat et masse du préam· 
plificateur 

10 Output stage ground 
Masse de l'étage de sortie 

11 Not to use 
Ne pas utiliser 

12 Output 
Sortie 

TCA 940 E 

4 

25 50 75 100 125 Tamb(O) 



LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Peak output current (non repetitive) 
Courant crête en sortie non répétitif 

Peak output current (repetitive) 
Courant crête en sortie répétitif 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 

VCC 

10 

10 

T j 

Tstg 

TCA 940 , TCA 940 E 

24 V 

3,5 A 

3 .A 

-40 oC 
+150 oC • -40 oC 

+150 oC 

4 

9 

3/9 
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TCA 940 

ELECTRICALCHARACTERISTICS· 
CA RA CTER IST/OUES EL ECTR lOUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Ouiescent output voltage (pin 12) . VCC = 18 V 
Tension de repos (broche 12) 

Ouiescent current (pin 1) VCC = 18 V 
. Courant de repos (broche 1) 

Bias current (pin 8) VCC = 18 V 
Courant d'entrée (broche 8) 

d = 10% 

RL =4S1 

f = 1 kHz 

VCC = 20 V 

d = 10% 

RL =4S1 

f = 1 kHz 

VCC = 18 V 

d = 10% 
Output power 

RL =4S1 Pu issance de sortie 
f = 1 kHz 

VCC = 16 V 

d =10% 

RL ;'SS1 

f = 1 kHz 

VCC = 20 V 

d =10% 

R L =8S1 . 

f = 1 kHz . 
VCC == 18 V 

Voltage for input saturation (peak) 
Tension saturant l'entrée (crête) 

Po =9W 

VCC = 18 V 
Sensitivity RL =4S1 
Sensibilité 

·f == 1 kHz 

Rf =56S1 

Input impedance (pin 8) 
Impédance d'entrée (broche 8) 

(Note 1) 

VCC 

Va 

ICC 

lB 

Po 

Po 

Po 

Po 

Po 

VI 

S 

2 1 

Note 1 The characteristics above were obtained using the circuit shown in figure 1 
Mesuré dans les conditions de la figure 1 
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(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

6 24 V 

8,2 9 9,8 V 

20 42 mA 

0,5 3 pA 

10 W 

7 9 W 

7 W 

6,5 W 

5 W 

250 mV 

90 mV 

5 MS1 



ELECTRICAL CHARACTE"RISTICS 
CA RA CTF;RI$T/Ql/F;S ELECTRIQUES 

Tamb = 25°C 

Frequency response (-3 dB) 
Bande passante (-3dBl 

Distortion 
Distorsion 

Voltage gain (open loop) 
Gain de tension en boucle ouverte 

Voltage gain (closed loap) 
Gai~ de tension en boucle fermée 

Input noise voltage 
Tension de bruir à l'entrée 

Input noise current 
Courant de bruir à l'entrée 

Efficiency 
Rendement 

Suppl y voltage rejection 
Réjection de l'ondulation d'alimentation 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Test conditions 
Conditions de meSUre 

VCC = 18 V B 
C3 = 1000 pF 

VCC = 18 V 

Po = 50 mW+ 
5W 

RL =4D d 

Rf = 56D 

f = 1 kHz 

VCC = 18 V 

Rl., =4D AV 
f = 1 kHz 

VCC = 18 V 

RL =4D 
AV 

Rf == 56D 

f == 1 kHz 

VCC = 18 V 

B(-3 dB) = 40 - Vn 
20 000 Hz 

VCC =18V 

B (-3 dB) =40- ln 
20 000 Hz 

VCC = 18 V 

Po =9W 
1] 

RL =4D 

f = 1 kHz 

VCC == 18 V 

RL (= 4D SVR 

fripple = 100 Hz 

Rth(j-c) 

Rth(j-a) 

Min. 

TCA 940 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontrairesJ 

Typ. Max. 

40 - 20 000 Hz 

0,3 % 

75 dB 

.:34 37 40 dB 

3 flV 

0,15 nA 

65 % 

43 dB 

la °C/W 

80 °C/W 

5/9 

129 

• 



TCA 940 E 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Test conditions 
Condirions de mesure 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Quiescent output voltage (pin 12) 
VCC Tension de repos (broche 12) = 18 V 

Quiescent current (pin 1) 
VCC = 18 V 

Courant de repos (broche 1) 

Bias current (pin 8) VCC = 18 V 
CouranC d'entrée (broche 8) 

d = 10% 

RL =8n 

f = 1 kHz 

VCC = 20 V 

Output power 
Pu issance de sortie 

d = 10 % 

RL = 8n 

f = 1 kHz 
VCC = 18 V 

Voltage for input saturation (peak) 
Tension saturant l'encrée (crêce) 

Po :;= 5,4 W 

Sensitivity 
VCC = 18 V 

Sensibilité RL = 8n 

f = 1 kHz 

Rf = 56n 

Input impedance (pin 8) 
Impédance d'encrée (broche 8) 

Frequency response (-3 dB) VCC = 18 V 
Bande passance (-3 dB) C3 = 1000 pF 

(Note 1) 

Vcc 

Va 

ICC 

lB 

Po 

Po 

VI 

S 

ZI 

B 

Note 1 The characteristics above were obtained using the circuit shown in figure 1 
Mesuré dans les candirions de la Figure 1 
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(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicacionsconcraires) 

Min. Typ. Max. 

6 24 V 

8,2 9 9,8 V 

20 42 mA 

0,5 3 !lA 

6,5 W 

5 5,4 W 

250 mV 

90 mV 

5 Mn 

40·20000 Hz 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Distorsion 
Distorsion 

Voltage gain (open loop) 
GaIn de tension en boucle ouverte 

Voltage gain (closed loop) 
GaIn de tension en boucle fermée 

1 nput noise voltage 
Tension de bruIt à l'entrée 

Input noise current 
Courant de bruit à l'entrée 

Efficiency 
Rendement 

Supply voltage rejection 
Réjection de l'ondulation d'alimentation 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCC = 18 V 

Po = 50 mW" 
3,5W 

R L = 8Q, 

Rf = 56.12 

f = 1 kHz 

VCC = 18V 

RL =8.12 

f = 1 kHz 

VCC = 18 V 

RL = 8.12 

Rf = 56.12 

f = 1 kHz 

VCC = 18 V 

B(-3 dB) = 40 -

20000 Hz 

VCC = 18 V 

B(-3 dB) = 40-

20000 Hz 

VCC · = 18 V 

Po = 5,4 W 

RL = 8.12 

f = 1 kHz 

VCC = 18 V 
RL = 8.12 

fripple = 100 Hz 

* Tabs soldered to printed circuit with minimized copper area 
Al/ettes soudées au circuit imprlmé avec une surface de cuivre réduite 

Min. 

d 

AV 

AV 34 

Vn 

ln 

1/ 

SVR 

Rth(j.c) 

Rth(j-a) 

TCA 940 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,2 

75 

37 40 

3 

0,15 

70 

43 

12 

70* 

% 

dB 

dB 

IN 

nA 

% 

dB 

°C/W 

°C/W 
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TCA 940, TCA 940 E 

MEASUREMENT AND APPLICATION DIAGRAM 
SCHEMA D'APPLICATION ET DE MESURE 

S/9 

132 

+Vcc 

100n 

0""1 100!,F l'sv 
VI 

S' 

Tabs 
Ailette 

TCA 940, E 

" ~ 100 1lF+ 

3V 

Figure 1 

*CE 500 J1F -15 volts pour RL = 8 n 
CE 1000 J1F -15 volts pour RL = 4 n 

+ 
100 !'F 
15 V 

4 

12 

ln 



OVERLOAD A..ND OVERVOL TAGE PROTECTION 
PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES ET LES SURTENSIONS 

TCA 940, TCA 940 E 

Each power transistor is protected by a special, entirely integrated circuit which prevents it from working in dangerous 
conditions. The permitted area will not shrink with increased junction tempèrature. 
Chaque transistor de puissance est protégé par un circuit spécial, entièrement intégré, qui l'empêche de fonctionner dans des conditions 
dangereuses. L'aire permise ne retrécit pas quand la température de jonction augmente. 

le .--.--r--r--r--r--r--r--r--.-. 
(A) 

2 f--I--I-+ 

b 5 10 

THERMAL PROTECTION 
SECURITE THERMIQUE 

15 20 

When the die is overheated, available output current progressively fa Ils down to O. 
Quand la pastille intégrée s'échauffe trop, le courant disponible en sortie tombe progressivement à O. 

'Omax 
(A) 

3 

2 

o 
o 50 100 

'\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
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GENERAL DESCRIPTION 

TOA 1045 

A F AM P LI FIE R 
AMPLIFICATEUR BF 

The TDA 1045 is an integrated monolithic power AF amplifier intended for use in battery operating radio receivers or 
cassette tape recorders. 

Due to a suitable configuration of internai circuit, the following advantages can be provided : 

The high idling current stability obtained from a built-in tempe rature and voltage·compensating network makes 
thermal runaway impossible. 

Open·loop gain is high enough to allow a great amount of feedback (Iow distortion) and keep a sufficient closed 
loop gain (high sensitivity). 

The differential preamplifier, fed from a controlled constant·current source, provides good immunity against power­
supply ripple. 

The input double emitter follower configuration achieves the high input impedance required for successful operation 
with piezoelectric cartridge, moreover, the use of PNP transistors in the preamplifier let D.C. input reference voltage 
be zero. 

The exceptional D.C. output voltage stability and minimized potential loss, give to the output stage high power 
capability. 

The very low input current implies a reduced offset input voltage, even with a high external resistor. 

Others highlights include : few external components and not any adjustment. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le circuit intégré monolithique TDA 1045 est un amplificateur BF de puissance destiné aux récepteurs radio, et 
magnétophones à cassettes fonctionnant sur piles. 

Grâce à une disposition convenable du schéma électrique interne, il a été possible d'obtenir les avantages suivants: 

Régulation du courant de repos en fonction de la tension d'alimentation et de la température, donc suppression du 
risque d'emballement thermique. 

Gain de boucle ouverte élevé, donc possibilité d'appliquer un taux de contre·réaction important (distorsion réduite) 
tout en conservant une sensibilité correcte. 

Préamplificateur à structure différentielle, donc grande immunité aux parasites de l'alimentation en raison du gain 
de mode commun réduit pour ce type de circuit. 1/ n'est donc pas nécessaire de découpler le préamplificateur. 

Etage d'entrée à transistors PNP, ce qui permet d'appliquer le signal en un point dont le potentiel continu de 
référence est la masse. 

Régulation de la tension continue de sortie, avec une faible dispersion, ce qui garantit le fonctionnement symétrique 
de l'étage de puissance. 

Impédance d'entrée très élevée due à la structure Darlington à l'entrée 

Courant d'entrée très faible, donc possibilité de fermer l'entrée sur des résistances de forte valeur sans introduire de 
décalage notable de tension continue. 

Absence de réglage et nombre de composants extérieurs réduit. 

~ THOMSON-CSF 

DM$IONSEI.IICOHOUCTEURS 
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TDA 1045 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2/7 
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Top view 
Vue de dessus 

Bootstrap 
Bootstrap 

Not to use 
Ne pas utiliser 

Compensation 
Compensation 

Not to use 
Ne pas utiliser 

Input 
Entrée 

Feed back network 
Réseau de con tre-réaction 

Not ta use 
Ne pas utiliser 

Input 
Entrée 

CB-l08 

A: Préamplifier B: Amplifier 
Préamplificateur Amplificateur 

8 
Ground 
Masse 

9 Not to use 
Ne pas utiliser 

10 Ground 
Masse 

11 Not ta use 
Ne pas utiliser 

12 Output 
Sortie 

-. 
! 

13 
Not ta use 
Ne pas utiliser 

14 +VCC 



GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Output power to 8 n (d= 10%) 
Puissance de sortie sur charge à 8 .n 

Total quiescent current supply 
Courant d'alimentation sans signal 

Input impedance 
Impédance d'entrée 

VCC 

VCC=9 V PO' 

VCC=9 V ICC 

RI 

Sensitivity (PO=50 mW, RL = 8 n) S 
Sensibilité 

LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Peak output current 
Courant crête de sortie 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Ju nction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

Ptot 
(W) 

0,5 

VCC 

10 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissancé maximale 

1--

~ 
~ 

TDA 1045 

6 -12 V 

1,3 W 

6 mA 

50 Mn 

Adjustable with external resistor RE 
between 2 and 20 mV 
Ajustable par résistance extérieure RE 
entre 2 et 20 mV 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

12 V 

1 A 

See curve 
Voir courbe 

+125 oC 

-25 oC 

+125 oC 
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TDA 1045 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

, Test conditions 
Conditions de mesure 

Input current 
Courant d'entrée 

Output voltage VCC = 9 V 

Tension de sortie VI =0 

Total quiescent current supply VCC = 9 V 
Couran t d'alimentation sans signal 

1 nput resistance 
Résistance d'entrée 

Input equivalent noise voltage RG=10kn 
Tension équivalente de bruit (ramenée 
à l'entrée) B =10Hz'10kHz 

Available output peak to peak VCC = 9 V 
voltage 

RL =8.Q Tension'de sortie crête à crête 
disponible f .= 1 kHz 

Output power (prior to clipping) 
V CC = 9 V 

RL =8.Q 
Puissance de sortie (avantécrêtage) 

d = 2,5 % 

Maximum output power 
VCC = 9 V 

Puissance de sortie maximale RL =8n 
d = 10 % 

1 
YCe..= 9 V 

'-

Total harmonie distortion RL =8n 
Distorsion harmonique totale Po = O,15W 

f = 1 kHz 

417 

138 

liB 

Va 

ICC 

RI 

V n 

Va 

Po 

Po 

-- -------------

d 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

--

Min, Typ. Max. 

50 nA 

4,2 4,5 4,8 V 

6 mA 

1 50 Mn 

3 Il\! 

8 V 

1,05 W 

1,3 W 

--
0,3 % 

~-



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Voltage gain 
Gain en tension 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Average current supply 
Courant moyen d'alimentation 

Efficiency 
Rendement 

Sensitivity 
Sensibilité 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

! 

*IAI=~ 
V RE (.\1) 

** RE (.\1) 
S(mV)=-1-2-for RE>15.\1 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Po = 50mW 

RE = 39.\1 

f = 1 kHz 

VCC = 9 V 

RL =8.\1 

VCC = 9 V 

RL =8.\1 

Po = 1.W 

VCC = 9 V 

RL =8.\1 

Po =lW 

Po = 50mW 

RE = 39.\1 

f = 1 kHz 

AV * 

Ptot 

ICC 

1] 

S**' 

RthO-a) 

TDA 1045 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. 

46 

0,55 

160 

70 

3,2 

Max. 

180 

dB 

W 

mA 

% 

mV 

°C/W 

5/7 

139 

• 



TDA 1045 

GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

6/7 
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ICC 

(mA) 

la 

a 

// 

5 

/ 
V 

/ 
/ 

/ 

la 

la 

/ 

/ 
V 

./'" 

Vcc (V) a 5 la 



APPLICATION CIRCUIT 
SCHEMA D'APPL/CA TION 

Cl, C2 frequency compensation achieve a typical 
total band width of 10kHz. It is possible to 
modify the band width using another value of Cl. 

CI, C2 condensateurs de compensation en fréquence 

assurant une bande passante typique de 10 kHz. " est 

possible de modifier la bande passante en changeant la 

valeur de CI pourun gain G donné. 

Gain G =8000 
RE 

o-------------~~----------~7 

<lMSI. 

TDA 1045 

B = 10 kHz 
C

2 
(nF) 

400 4 

300 3 

200 2 • 
100 

o o 
50 100 150 200 G 

,-------------~----~----~----OVCC 

220llF 
14 

1 
3" 12 >-____ *"-__ --1 

5 

Cl 
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TOA 1100 SP 
r;.~ ))0 

AF AMPLI FIER, VOLTAGE REGULATOR FOR CAR RADIO 
AMPLIFICATEUR BF, REGULATEUR DE TENSION POUR AUTO-RADIO 

Power audio amplifier 14,4 V -10 W, Voltage regulator 8,5 V - 50 mA for car radio 

The TDA 1100 SP is a power monolithic integrated circuit specially intended for use in car-radios: its AF amplifier and 
voltage regulator are both protected against short-circuit, overvoltage and overheating. 

Its special case is. very easy to fasten to an external heatsink and features low thermal resistance. 

Amplificateur de puissance 14,4 V - 10 W, Régulateur de tension 8,5 V-50 mA pour auto-radio 

Le TDA 1100 SP est un circuit intégré monolithique de puissance spécialement développé pour les auto·radios. L'ampli­
ficateur BF et l'alimentation stabilisée sont protégés contre les courts-circuits, les surtensions et les températures 
excessives. 

Son boTtier spécial se fixe commodément sur un radiateur extérieur et assure une faible résistance thermique. 

~THOMSON.CSF 
(;MS.ÇWSE~fRAS 

~ 
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TDA 1100 SP 

v-
PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Case CB-l73 
BOÎtier 

Tab is connected to"substrat 
Ailette réunie au substrat ' 

• 
1 

Substrate 
Substrat 

2 
Input 
Entrée 

3 
Feed back 
Contre-réaction 

4 
Com pensati on 
Compensation 

5 
Ripple bypass 

"Découplage 

6 Regulated voltage supply 
Alimentation stabilisée 

THERMAL CHARACTEHISTICS 
CARACTERISTIOUES THERMIOUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Juntion-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

(max) 

(max) 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

2/7 

144 

Ptot 
(W) 

15 

10 

~ 

'\ 

- i"'-

1"-
i\.(21 

1\. 
(1) \ 

r-l'-~ 

7 

8 

9 

10 

11 

rO OS 
1 1 

1 2 3 -4 5 6 7 8 9 1011 

Bootstrap 
Bootstrap 

+VCC 

Output 
Sortie 

Power stage ground 
Masse de l'étage final 

Substrate 
Substrat 

Rth{j-a) 

Rth{j-c) 

(1) Without heatsink 
Sans radiateur 

(2) With heatsink 5°C/W 
Avec radiateur 5°C/W 

35 °C/W 

3 °C/W 



L1MITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Operating supply voltage 
Tension d'alimentation en charge 

Storage temperature 
Température de stockage 

Current during reverse supply 
Courant avec alimentation inversée 

Maximum junction temperature 
Température de jonction maximale 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Operating temperature 
Température de fonctionnement 

INTERNAL LIMITATIONS 
LIMITATIONS INTERNES 

Maximum amplifier output 
current {repetitivel 
c.:ouran t de sortie maxim'll de 
l'amplificateur (répétitif) 

Maximum amplifier output 
current {non repetitivel 
Courant de sortie maximal de 
l'amplificateur (non répétitif) 

Maximum voltage sustained by one 
power transistor when conducting 
Tension maximale supportée par un 
transistor de sortie conducteur 

Maximum regulator output 
current 
Courant maximal en sortie du 
régulateur 

Supply voJtage at which la reg. 
falls to zero. 
Tension d'alim'entation annulant le 
courant de sortie du régulateur 

min 

max 

t .-;;; 1 s 

Heated by the AF 
section 
Echauffement prove· 
nant de l'ampli BF 
Po = 0,5 W 

T case = 80°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCC 

VCC 

Tstg 

ICC 

Tj 

Ptot 

Toper 

la 

la 

Va 

VCC 

TOA 1100 SP 

{Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires} 

40 V 

18 V 

- 40 oC 

+150 oC 

4 A 

150 oC 

23 W 

- 20 oC 

+ 85 oC 

Min. Typ. Max. 

3 3,5 A 

4 A 

18 V 

150 mA 

22 V 
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TDA 1100 SP 

GENERAL CHARACTERISTICS 
CA RA CTERISTIOUES GENERALES 

AF AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR 8F 

Normal operating supply voltage 
Domaine de fonctionnement normal 

Output power 
Puissance de sortie 

1 nput current 
Courant d'entrée 

Input impedance 
Impédance d'entrée 

Voltage gain (open loop) 
Gain en tension (boucle ouverte) 

1 nput noise voltage 
Tension de bruir ramenée à l'entrée 

4/7 
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Test conditions 

Note1: See application diagram 
Voir schéma d'application 

Conditions de mesure 

VCC 

VCC = 14,4 V 

RL =2S"l 
d <10% 

f = 1 kHz 

VCC = 14,4 V 

RL =2S"l 
d <2% 

f = 1 kHz 

VCC = 14,4 V 

R L =4S"l 
d < 10% 

f = 1 kHz 

VCC = 14,4 V 

R L =4S"l 
d <2% 

f = 1 kHz 

VCC = 14,4 V la 

VCC = 14,4 V 
Zi 

f = 1 kHz 

AV 

RG = 10 kS"l 

B(-3 dB} = en 
40 Hz .. 15 kHz 

Min. 

9 

8,2 

5,5 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

-
Typ. Max. 

18 V 

10 W 

8 W 

6,4 W 

5 W 

400 nA 

50 MS"l11 5 pF 

90 dB 

3 6 JlV 



GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

AF AMPLIFIER (coritinued) 
AMPLIFICATEUR BF (suite) 

Signal noise factor 
Rapport signal sur bruit 

Quiescent supply current 
Courant d'alimentation au repos 

Supply voltage rejection 
Taux de réjection dO aux alimentations 

Power band width 
Bande passante de puissance 

Distorsion 
Distorsion 

Note1: See application diagram 
Voir schéma d'application 

Test conditions 
Conditions de mesure 

B = 40 HZ .. 15 kHz 
RG = 20 kn 
RL = 4n 

AV = 52 dB 
Po = 1W 

VCC = 14,4 V ICC 

VCC =14,4 V 

LWCC=2 V p.p 
f =100 Hz SVR 

AV = 40 dB 

AV = 52 dB 

d = 2% 

Po = 2W/2n 
B 

Po = 1 W/4n 

with Bootstrap 
avec Bootstrap 

AV = 52 dB 

RL = 4n 

Po = 50mW 

Po = 4W 

d 

AV = 52 dB 
RL = 2n 

Po = 50mW 

Po = 4W 

Min. 

57 

45 
33 

40 

TOAll00 SP 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraire!) 

Typ. Max. 

dB 

40 70 mA 

52 dB 
40 dB 

12500 Hz 

0,3 % 

0,1 % 

0,3 % 
0,2 % 
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TDA 1100 SP 

GENERAL CHARACTERISTICS (continued) 
CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

VOLTAGE REGULATOR 
REGULATEUR DE TENSION 

Voltage regulator 
Tension de sortie 

o utput impedance 
mpédance de sortie 

Stabilizatioh factor 
Facteur de stabilisation 

APPLICATION DIAGRAM 
SCHEMA D'APPLICA TlON 

Vreg 

1 nput o----J ·1--+----12 
Entrée 

0,22/lF 

53 

<: 220 kn 100/lF 

AV 52 dB 

8 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCC = 11 .... 20 V 
Tcase= -40°C: ... 

+100°C 

10 = 0 .... 50 mA 

VCC = 14 V 

VCC = 11 .... 20 V 

B 40 Hz+12,5 kHz (R L =4n) 

B 80 Hz+ 12,5 kHz (R L = 2n) 

6/7 
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with 
avec R93 (25'-C) =7500 n± 30 % 

Tamb = 25°C 

Vo 

_(WO) Z ---
o 61

0 

~VCC 
6VO 

(Unless otherwï"sestated) 
{Sauf indications contraires} 

Min. Typ. Max .. 

8,1 8,5 8,9 V 

0,8 1,2 n 

40 dB 

1000/lF ~O.'"F 

2200/lF R~ 
L 

O,l/lF 



OVERLOAD AND OVERVOL TAGE PROTECTION OF THE AMPLI FIER (1) 
PROTECTION DE L'AMPLIFICATEUR CONTRE LES SURCHARGES ET LES SURTENSIONS (1) 

TDA 1100 SP 

Each power transistor is protected by a special, entirely integrated circuit which prevents it tram working in dangerous 
conditions, particularly in case of short-circuit on the load with complexe impedance line between amplifier output 
and the load (2). 
Chaque transistor de puissance est protégé par un circuit spécial, entièrement intégré, qui l'empêche de fonctionner dans des conditions 
dangereuses; notamment dans le cas d'un court-circuit aux bornes de la charge avec impédance de ligne complexe entre la sortie de 
l'amplificateur et la charge (2). 

(1 ) le 
(A)'--'---'--'---'---'--'---'--' 

o 5 10 15 

Towards Amplifier 
Vers Amplificateur 

THERMAL PROTECTION OF THE AMPLIFIER (3) 
SECURITE THERMIQUE DE L'AMPLIFICATEUR (3) 

10 
(A 

3 

2 

o 

) 

o 50 

When the die is overheated, available output current falls progressively down to O. 
Quand la pastille intégrée s'échauffe trop, le courant disponible en sortie tombe progressivement à O. 

REGULATOR PROTECTION 
PROTECTION DU REGULATEUR 

(3) 

'\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

100 

L::; 50llH 
C ::; 1 nF 

R::; 500 mD. 

To make the regulator short-circuit-praof. its output current is limited to less than 150 mA ; furthermore, output 
current and voltage fall to 0 when supply voltage exceeds 22 V. The regulator is individually protected against 
overheating : although, it will continue operation at the limiting temperature of the AF section. 
Afin de protégér le régulateur contre les courts·circuits, son courant de sortie est limité à 150 mA et tombe à a quand V CC atteint 22 V. 
Le régulateur a une protection thermique individuelle, mais il fonctionne encore à la température limite de la section BF. 
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Power audio amplifier 8 to 20 W 

TOA 11.02 SP 
ESM 1532 C 

AF AMPLI FI ER 
AMPLIFICATEUR BF 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

The TOA 1102 SP is a monolithic power amplifier with differemial inputs, specially intended for use as audio high 
fidelity amplifier. 

It is supplied in a special case featuring very low thermal resistance. An internai circuitry protects it against overheating 
and load short circuit. 

The TOA 1102 SP is compatible with the TOA 1111 SP (same pin configuration) 

Amplificateur basse fréquence 8 à 20 W 

Le circuit intégré monotlithiqueTOA 1102 SP est un amplificateur de puissance à entrées différentielles, particulière­
ment destiné aux applications amplificateur basse fréquence, haute fidélité. 

/1 est présenté en bOÎtier spécial à très faible résistance thermique. Un circuit de protection interne le protège contre un 
échauffement excessif et le court-circuit de la charge. 

Le TOA 1102SP est compatible avec/e TOA 1111 SP (même brochage) 

~1HOMSON'CSF 
IlI\IISO<s .... CO ... c"' .... 

~ 

78 ·44 1/9 
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TOA 1102 SP 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

1 
Substrate -VCC Substrat 

2 
Non-inverting input 
Entrée non in verseuse 

3 
Inverting input 
Entrée inverseuse 

Not to be used 4 Ne pas utiliser 

Ripple rejectior 5 Filtrage 

6 Not to be used 
'" (MS utiliser 
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Case : CB-173 
BOÎtier 

• 

1 J() ) li ~I l() ) ) ) 

1234567891011 

Bootstrap 7 Bootstrap 

8 +VCC 

9 Output 
Sortie 

10 -VCC 

11 Substrate 
Substrat 

Tab connected to substrate 
Ailette connectée aU substrat 

-VCC 



THERMAL CHARACTERISITCS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boÎtier) 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

f>tot 
(W) 

15 -
'\ 

10 '" \'(2) 

"\ 
..... 

- -- (1) '\ 

o 
o 

r-. --~ 50 100 

(1) Without heatsink 
Sans radiateur 

(2) With heatsink 5°C!W 
Avec radiateur 5°C/W 

TYPICAL THERMAL PROTECTION CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES DE PROTECTION THERMIQUE 

Imax 
(A) 

4 

2 

50 

...... 

100 

TDA 1102 SP 

min. typo max. 

30 35 °C/W 

3 °C/W 

• 

\ 
\ 
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TDA 1102 SP 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Operating supply voltage 
Tension d'alimentation en charge 

Junction temperature (1) 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

VCC 

VCC 

max. Tj 

min. Tstg max. 

(1) This Iimit value is automatically achieved by internai protection 
Valeur limite assurée par le dispositif de protection interne 

GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

Input bias current 
CoUrant d'entrée 

Input noise voltage 
Tension de bruit ramenée à l'entrée 

Quiescent supply current 
Courant d'alimentation aU repos 

Peak output current 
Courant créte en sortie 

Output power 
Puissance de sortie 

(See application diagram) 
(Voir schéma d'application) 

Supply voltage rejection 
Taux de réjection dO aux alimentations 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

Il 

RG = 10kn vn 
B =40 Hz ... 20 kHz 

VCC = 14 V ICC 

VCC = 28 V ICC 

10 

VCC - 28 V 

RL =4.11 
Po d = 1 % 

f = 1 kHz 

VCC = 24 V 

RL =4.11 

d = 1 % Po 

f = 1 kHz 

VCC = 14 V 

RL = 2.11 

d = 1 % Po 

f = 1 kHz 

VCC = 24 V 

!:,vCC = ±1 V p.p 

f = 100 Hz SVR 
AV = 33 dB 

AV = 51 dB 

Mili. 

15 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

36 

32 V 

150 oC 

-25 oC 

+150 oC 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

400 nA 

3 IlV 

20 mA 

25 mA 

±3,5 "A 

20 W 

14 W 

8 W 

57 dB 

39 dB 



APPLICATION CIRCUITS 
CIRCUITS D'APPLICATION 

HI - FI AUDIO AMPLIFIER WITH SPLIT POWER SUPPLY 
AMPLIFICATEUR SF HAUTE FIDELITE, ALIMENTA TI ONS SYMETRIQUES 

100 n 

RB 

CB 
lOOIlF 

Gain 
Gain 

Input 
Entrée 

Typical application 
Application typique 

Siew-rate 
Vitesse de montée 

Rl = 6,8 Hl, R2 = R3 = 220 kn 

AV = 33 

10 

TDA 1102SP 

1,11 

"1 Rl 

, 

"OC 'FI 
2,5V/t1s 

TDA 1102 SP 

+vcc 
2 

l''''F 
, 

RL 

0,1 

l'F 
-VCC 

2 

IO"'F 

When the bootstrap circuit is not used (R S and Cs removed, pins 7 and 8 tied to + V CC), upper voltage 1055 becomes 
approximately 1 volt greater ; consequently output power is reduced. 

QU8nd le circuit "Bootst~p" n '8St p8S utilisé (R S et Cs supprimés, les broches 8 et 7 relièes Il + V CC), 18 tension de déchet vers le haut 
augmente d'environ 1 V, ce qui réduit 18 puissance disponible. 
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TOA 1102 SP 

APPLICATION CIRCUITS 
CIRCUITS D'APPLICATION 

HI- FI AUDIO AMPLIFIER WITH SINGLE POWER SUPPLY 
AMPLIFICATEUR BF HAUTE FIDELITE, A UNE SEULE TENSION D'ALIMENTATION 

10 ..... 100 IlFT CO 

• CI 

Gain 
Gain 

R2 
AV = Rl//R3 + 1 

Typical application 
Application typique 

180 k!f 
r----C==r-----~--------------------~~--~----O+VCC 

100 n 

Siew rate 
Vitesse de montée 

2,5 V/ps 

Rl = 120 kn, R2 = 470 kn, R3 = 10 kn 

AV= 51 

Wh en the bootstrap circuit is not used {RB and CB removed, pins 7 and 8 tied to + V ccl, upper voltage 1055 becomes 
approximately 1 volt.greater ; consequantly output power is reduced. 
Quand le circuit "Bootstrap" n'est pas utilisé {RB et CB supprimés, les broches 7 et 8 reliées à +V ccl, la tension de déchet vers le haut 
augmente d'environ 1 V, ce qui réduit la puissance disponible. 

6/9 



INTERNAL DIAGRAM 
SCHEMA INTERNE 

8 
Q Q 

~ 
~Ii 

~,. 

-1-

~ 

9 
Q .... . .... ..... . ..... 

~~ 

Short-circuit 
protection 
Protection f--

contre 

'--- court-circuits 

Y 
..... ...... 

Thermal safety 
Sécurité thermique 

l 

~ 

À 
t---m 

6 
5 

,L 

.~ 

..j-" 

.. 
..j 

~~ 

Y 
.~ 

... 
"". 

./. 

1 

2 

TDA 1102 SP 

1J 

~ 

Short-circuit 
protection 
Protection f-

contre 
court-circuits 

..... 
• ""1 

~ 

~ 

0 
1,11 

-0 4 

-0 3 
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TDA 1102 SP 

S/9 

158 

Po' 
(W) 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
o 4 

Po =f (Veel 
f =1 kHz 
d =1 % 

( 
V 

1 
1 L 

V V L 

-- ! L 
V V V 

1 J 

RL =2nj fL=4!,! L RL=S!'! 

/ V L 
/ / / 

/ 

/ V 
V 

, 

8 12 16 20 24 28 32 36 Vee(V) 



OVERLOAD AND OVERVOLTAGE PROTECTION 
PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES ET LES SURTENSIONS 

TDA 1102 SP 

Each power transistor is protected by a special, entirely integrated circuit which prevents it from working in dangerous 
conditions. The permitted area will not shrink with increased junction temperature. 
Chaque transistor de puissance est protégé par un circuit spécial, entièrement intégré, qui l'empêche de fonctionner dans des conditions 
dangereuses. L'aire permise ne rétrécit pas quand la température de jonction augmente. 

IC ,-__ -. ____ ,-__ -. ____ .-__ -. __ --, 

(A) 

3 

o 
o 6 12 18 24 30 V

CE 
(V) 
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-------------------

T[)i,l(1111 SP 

P 1 NeQNJlt.6.W,fh~ml.01~H 
BROOHAG'E:", 

1 
Substrate -v CC Substrat 

2 
Non-inverting input 
Entrée non inverseuse 

3 
Inverting input 
Entrée inverseuse 

4 
Frequency compensation 
Compensation en fréquence 

No connected 
5 Ne pas connecter 

6 Not to be used 
Ne pas utiliser 

2/9 
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Case : CB-173 
BOÎtier 

Tab is connected to substrat 
Ailette reliée au substrat' 

• 
o~ 

v V v 
2 3 4 5 6 7 8 91011 

Bootstrap 
7 Bootstrap 

8 +vCC 

9 Output 
Sortie 

10 -vCC 

11 
Substrate -vCC Substrat 



OVERLOAD AND OVERVOL TAGE PROTECTION 
PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES ET LES SURTENSIONS 

TDA 1102 SP 

Each power transistor is protected by a special, entirely integrated circuit which prevents it from working in dangerous 
conditions. The permitted area will not shrink with increased junction temperature. 
Chaque transistor de puissance est protégé par un circuit spécial, entièrement intégré, qui l'empêche de fonctionner dans des conditions 
dangereuses. L'aire permise ne rétrécit pas quand la température de jonction augmente. 

IC 

(A) 

3 

o 
o 6 12 18 24 30 V

CE 
(V) 
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Power audio amplifier 8 to 20 W 

TOA 1103 SP 
ESM 1231 C 

AF AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR BF 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

The TDA 1103 SP is a monolithic power amplifier, specially intended for use as audio high fidelity amplifier. 

• lt is supplied in a special case featuring very low thermal resistance. An internat circuitry protects it against overheating 
and load short circuit. 

Amplificateur basse fréquence 8 à 20 W 

Le circuit intégré monolithique TDA 1103 SP est un- amplificateur de puissance, particulièrement destiné aux applica­
tions basse fréquence, haute·fidélité. 

1/ est présenté en boTtier spécial à très faible résistance thermique. Un circuit de protection interne le protège contre la 
surcharge thermique et le court-circuit de la charge. 

~THOMSON'CSF 
D'olSIONSE~ 

~ 
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TDA 1103 SP 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2/8 
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Substrate 
Substrat 

Input 
Entrée 

Feed-back 
Con tre·réaction 

Not to be used 
Ne pas utiliser 

Ripple rejection 
Filtrage 

Not to be used 
Ne pas utiliser 

Case : CB-173 
BoÎtier 

~
Tab connected to substrate 
Ailette reliée aU substrat 

~ 

l Je)1 )1 J[ JI 11 )1 J J )[ J 

v V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 Bootstrap 
Bootstrap 

8 +VCC 

9 OutpUt 
Sortie 

10 Power stage ground 
Masse de l'étage final 

11 Substrate 
Substrat 



THERMAL CHARACTERISITCS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·ambient thermal resistancé 
Résistance thermique (jonction·ambiante) 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction·boîtier) 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Ptot 
(W) 

15 

10 

Rth(j·a) 

Rth(j-c) 

'--

'\ 

'" (2) 

\. 
l\ 

1-- (1) \ 
-r- l'''-~ 

50 100 150 

(1) Without heatsink 
Sans radiateur 

(2) With heatsink 5°C/W 
Avec radiateur 5°C/W 

TYPICAL THERMAL PROTECTION CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES DE PROTECTION THERMIQUE 

Imax 
(A) 

4 

'r-, 

\ 
\ 

50 100· 

TDA 1103 SP 

min. typo max. 

30 35 °C/W 

3 °C/W 

• 
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TDA 1103 SP 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Operating supply voltage 
Tension d'alimenration en charge 

Junction temperature (1) 
Température de jonction 

Storage temperature 
Tempérarure de stockage 

max. 

min. 

max. 

(1) This limit value is automatically achieved by internai protection 
Valeur limire assurée par le disposirif de protection inrerne 

VCC 

VCC 

Tj 

Tstg 

GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

T amb = 25°C 

Input bias current 
Courant d'entrée 

1 nput noise voltage 
Tension de bruir ramenée à l'entrée 

Quiescent suppl y current 
Courant d'alimentation au repos 

Peak output current 
Cou ran t crête en sortie 

Output power 
Puissance de sortie 

(See application diagram) 
(Voir schéma d'application) 

Supply voltage rejection 
Taux de réjection dO auX alimentatiOnS 

1 nternal feed-back resistor 
Résistance interne de contre-réaction 
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Test conditions Symbols 
Condirions de mesure Symboles 

Il 

RG = 10 kn 
vn 

. B = 40 ..... 20 kHz 

VCC = 14 V ICC 

VCC = 28 V ICC 

VCC = 28 V 

R L =4.0. 
Po 

d = 1 % 

f = 1 kHz 

VCC = 24 V 

R L =4.0. 
Po 

d =1% 
f = 1 kl:lz 

VCC = 14 V 

R L = 2.0. 
Po 

d = 1 % 
f = 1 kHz 

VCC - 24 V 

LlVCC = 2 V p.p SVR 
f = 100 Hz 
AV = 38 dB 

Rf 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications conrraires) 

36 V 

32 V 

150 oC 

-25 oC 

+150 oC 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

400 nA 

3 JN 

20 mA 

25 mA 

±3,5 
.. 

A 

15 20 W 

14 W 

8 W 

52 dB 

7,7 kn 



APPLICATION CIRCUITS 
CI RCUITS D 'APPL/CA TION 

Input 
Entrée 

Gain 
Gain 

7700 7700 
AV = Rf"" = 100 = 77 (38 dB) 

~~~:s;~ee montée 2,5 V/ils 

TOA 1103'SP 

When the bootstrap circuit is not used (R Band CB removed, pins 7 and 8 tied to +V ccl. upper voltage 1055 becomes 
approximately 1 volt greater ; consequently output power is reduced. 

QU8nd ,. circuit "Bootstrap" n'est pas utilisé (RB et CB supprimés, les broches B et T relhies à +VCcJ, 18 tension de déchet vers le haut 
8ugmtmU d'tmviron 1 V, ce qui réduit 18 puissance disponible. 
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TDA 1103 SP 

INTERNAL DIAGRAM 
SCHEMA INTERNE 

7 8 
0 0 

l\-

h~ 

l: 

~ 

~~ 
-

9 
0 

.~ ...... 
1""1 1""1 

-r-1-

Short-circuit 1-protection 
Protection 

contre 
~ court-circuits 

V 
.... ""'"1 
11'-' ...... 1 

Thermal safety 
Sécurité thermique 

~ 

~ 

~ 

1'----m 

6/a 
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() 

5 

10 
0 

t ....---.. 
~ 

.1-

... -.,. 

Short-circuit 

~t protection 
Protection 1---

contre 
court-circuits 

.... 
1""1 

Y 
~ 

J ~ 4 

~ -3 

r ~ T 

9:= 
) 

2 1,11 



Po 
(W) 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
o 4 

Po =f (Veel 
f =1 kHz-
d =1 % 

L 
V 

L 
/ 

.- / / 
V / V 

/ J. 

RL =2y J VRL =4n/RL =8n 

/ / / 
/ / / 

/ 

/ Y V 

" 

8 12 16 20 24 28 32 

TDA 1103 SP 

36 Vee(V) 
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TDA 1103 SP 

OVERLOAD AND OVERVOL TAGE PROTECTION 
PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES ET LES SURTENSIONS 

Each power transistor is protected by a special, entirely integrated circuit which prevents it from working in dangerous 
conditions. The permitted area will not shrink with increased junction temperature. 
Chaque transistor de puissance est protégé par un circuit spécial, entièrement intégré, qui l'empêche de fonctionner dans des conditions 
dangereuses. L'aire permise ne rétrécit pas quand la température de jonction augmente. 

8/8 
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Power audio amplifiers 8 to 20 W 

TOA 1111 SP 
ESM 432 C 

AF AMPLIFIERS 
AMPLIFICATEURS BF 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE' 

The TDA 1111 SP is power amplifier, specially intended for use as audio high fidelity amplifier. 

It is supplied in special case featuring very low thermal resistance. 

The junction temperature is limited by an internaI protection circuit. 

Amplificateurs basse fréquence 8 à 20 W 

Le circuit intégré monolithique TDA 1111 SP est un amplificateur de puissance, particulièrement destiné aux applica­
tions amplificateur basse fréquence, haute fidélité. 

" est présenté en bortier spécial à très faible ré~istance thermique. 

La température. de jonction est limitée par un circuit de protection interne. 

78-44 1/9 
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TOA 1111 SP 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

1 Substrate -VCC Substrat 

2 
Non-inverting input 
Entrée non inverseuse 

3 Inverting input 
Entrée inverseuse 

4 
Frequency compensation 
Compensation en fréquence 

No connected 
5 Ne pas connecter 

6 Not to be used 
Ne pas utiliser 

2/9 

Case : CB-173 
BOÎtier 

Tab is connected to substrat 
Ailette reliée au substrat • 

• 
l Jt ~ ) )1) )[)I J J ~l J 

v V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Bootstrap 
7 Bootstrap 

8 +V CC 

9 Output 
Sortie 

10 -VCC 

11 
Substrate -VCC Substrat 



THERMAL CHARACTERISITCS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boÎtier) 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

(max) 

(max) 

Ptot 
(W) 

15 

la 

Rth{j-a) 

Rth(j-c) 

f-

"\ 
"\ 

'" (2) 
~ 

f-- ;-... '- (1). \ 

r-~ 
50 100 150 

(1) Without heatsink 
Sans radiateur 

(2) With heatsink 5°C/W 
Avec radiateur 50 C/W 

TYPICAL THERMAL PROTECTION CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES DE PROTECTION THERMIQUE 

Imax 
(A) 

4 

""'" 

2 
\ 
\ 

50 100 

TDA 1111 SP 

35 °C/W 

3 °C/W 

• 
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TDA 1111 SP 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Operating supply voltage 
Tension d'alimentation en charge 

Junction temperature (1) 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

VCC 

max. Tj 

min. 
Tstg max. 

(1) . This limit value is automatically achieved by. internai protection 
Valeur limite assurée par le dispositif de protection interne 

GENERAL CHARACTERIS'TICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

Input bias current 
Courant d'entrée 

Input noise voltage 
Tension de bruit ramenée à l'entrée 

Quiescent supply current 
Courant d'alimentation au repos 

Peak outputcurrent 
Courant crête en sortie 

Output power 
Puissance de sortie 
(See a'pp'ficat'ion diagram) 
(Voir schéma d'application) 

Supply voltage rejection 
Taux de réjection da aux alimentations 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

Il 

RG = 10 kn vn 
B = 20 kHz 

VCC = 14 V ICC 

VCC = 28 V· ICC 

VCC - 28 V 

RL =4n 
Po 

d = 1 % 

f = 1 kHz 

-VCC = 28V 
I:::.VCC = 2 V p.p 

f = 100 Hz SVR 
AV = 33 dB 

AV = 28 dB 

Min. 

15 

40 

45 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

30 V 

28 V 

150 oC 

-25 oC 
+150 oC 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

200 nA 

4 flV 

20 mA 

25 mA 

±3,5 A 

20 W 

53 
dB 

58 



APPLICATION CIRCUITS 
CIRCUITS D'APPLICATION 

HI - FI AUDIO AMPLIFI ER WITH SPLIT POWER SUPPLY 
AMPLIFICATEUR BF HAUTE FIDELITE, ALIMENTATIONS SYMETRIQUES 

Input 
Entrée 

Gain 
Gain 

Typical application 
Application typique 

TDA 1111 SP 

la 

1,11 

R2 

Bandwidth 
Bande passante 

R1 Y 
B ='R2 C1 

(small signal) 
(petit signal) 

y = 2,7.10-4 S typo 

R1 = 6,8 kn, R2 = R3 = 220 kn, C1 = 68 pF, C2 = 1 nF, R4 = 270 n 

AV= 33 

B = 40 Hz - 120 kHz 

TDA 1111 SP 

+vcC / 2 

1000 }1F 0,1 }1F 

0,1 }1F 
1000 }1F 

-VCC/ 2 

Siew-rate 
Vitesse de montée 1 V/ils 

Wh en the bootstrap circuit is not used (RB and CB removed, pins 7 and 8 tied to +V CCl. upper voltage loss becomes 
approximately 1 volt greater ; consequently output power is reduced. 

Quand IfLcircuit "Boo tstrap " n'est pas utilisé (RB et CB supprimés, . les broches 8 et 7 relièes à +V CC), la tension de déchet vers le haut 
augmente d'environ 7 V, ce qui réduit la puissance disponible. 

5/9 

173 

• 



TDA 1111 SP 

APPLICATION CI RCUITS 
CI RCUITS D'APPLICA TION 

HI· FI AUDIO AMPLIFIER WITH SINGLE POWER SUPPLY 
AMPLIFICA TEUR BF HAUTE FIDELITE, A UNE SEULE TENSION D'ALIMENTATION 

IN 4148 

r------.------------~ __ ----------~~------------------------~----__o+VCC 

RB =100.11 

680 k.l1 

TDA 1111 SP ~ 9)>------..------~t_------_, 

RI <1 M.I1 
1---~_------1 

The output power is the same as in previous case 
La puissance de sortie est la même que dans le montage précédent 

Voltage gain 
Gain en tension 

R2 
: AV = Al + 1 = 28 

1,11 

Bandwidth 
Bande passante 

R2 
270 k.l1 

1 
1 

..J..
C3 -r-

1 
1 

ro.',F ORS 
1 
1 • 

B = 12 Hz • 140 kHz 

RL 
4.11 

For higher voltage gain, C3 and R5 should be used. C3 . R5 should be kept lower than C4 . R L and CI' Rllower than 
10 mS for better transient overloading protection. 

Si on désire un gain en tension plus élevé, il faut employer C3 et R5. Pour une meilleure résistance aux surcharges transitoires, C3. R5 
doit rester Inférieur à C4. R L et CI' RI inférieur à 10 mS. 
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APPLICATION CIRCUITS 
CIRCUITS D'APPLICATION 

AF AMPLIFIER WITH TONE CONTROLS 
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE AVEC REGLAGES DE TONALITE 

12 kn +2 

TDA 1111 SP 

1,11 

10 kn 

The output power is the same as in previous case 
La puissance de sortie est la m~me que dans le montage précédent 

AV(l kHz) 29 dB 

AV(40 Hz, 20 kHz) = 29 ± 14 dB 

10 

33 nF 

100 kn Lin. 
Bass 
Basses 

33 nF 

10 kn 

TDA 1111 SP 

C 3.3001lF 
+ -

Rl 
5,6 kn 

For higher voltage gain, C3 and R5 should be used. C3 . R5 should be kept lower than C4 . R L and CI ' RI \ower than 
10 mS for better transient overloading protection, 

Si on désire un gain en tension plus élevé, il faut employer C3 et R5, Pour une meil/eure résistance aUx surcharges transitoires, C3, R5 
doit rester inférieur à C4, R L et CI' RI inférieur à 10 mS. 

7/9 

175 

• 



TDA 1111 SP 

INTERNAL DIAGRAM 
SCHEMA INTERNE 

7 
( 

~ 
~~ 

~~ 
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Thermal safety 
Sécurité thermique 
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TDA 1111 SP 

Po =f (Veel 
f =1 kHz 

24 d =1 % 

/ 
V 

/ 
/ 

1/ 

• 
22 

20 

18 

16 

8 

/ 

.- / 
V V / / 

RL=2i ~L=4n ~L=8n 

VI V / 
/ 

/ / / 
V 

/ / 
V 

14 

12 

10 

6 

4 

2 
.,/' 

o 
o 4 8 12 16 20 24 28 32 36 Vee(V) 
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Pre - Amplifiers and 
associated functions 
Pré_ A'mp/ificateurs et 
fonct ions associées • 
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PRE AMPLI FIERS AND ASSOCIATED FUNCTIONS 
PRE AMPLI FICATEURS ET FONCTIONS ASSOCIEES 

FUNCTION TYPE PACKAGE 
FONCTION TYPE BOIT/ER 

Stereo pre amplifier TDA 1098 ~ Préamplificateur stéréophonique 

(CB-21 

SF.F 25071 

~'-! Electronic potentiometer control 
Commande de potentiomètre électrique 

SF.F 25072 

SF.F 25306 ~ ~,/ ':B~':' 
Decoder/LED driver 
Décodeur/commande de lampes 
électroluminescentes 

SF.F 25307 'ffff, SF.F 25308 

CB-68 

• 
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SF. F 25071 

IC FOR BINARY CONTROL 
OF DUAL 64 STEPS AUDIO FREQUENCY ATTENUATOR. STEREO HI-FI 

COMMANDE BINAIRE D'UN DOUBLE A TTENUA TE UR BF A 64 PAS. HI-FI STEREO 

GENERAL DESCRIPTION 
TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

The SF.F 25071 is designed for digital control of AF volume in stereo high fidelity systems. Two external12 resistances 
networks are used to provide 64 steps attenuation on both right and left channels. These external resistors are switched 
through conventional C-MOS analog switches 1 C's. The required Qinary information is given by the S F.F 25071 through 
a dual 6 bits parallel bus. 
The additional following features are provided : 

Balance control 

- Muting (internaI by touch control, or external) 

- Loudness filter control (physiology/linear) 

- Total touch control system 

- Five output buffers for LED display 

- State memory and stand by operating mode. 

- Automatic volume power on preset 

- Binary standard code. 

The SF.F 25071 may be used with S F.F 25072 (Tone control) to perform a complete system for H I-F 1 stereo operation. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le SF.F 25071 ést destiné à la commande par touches sensitives d'un double réseau résistif atténuateur. 64 pas d'atténuation sont obte­
nus à l'aide d'un réseau de 12 résistances commutées sélectivement par des commutateurs analogiques C·MOS disposés en interface 
entre le réseau et le SF.F 25071. La commande d'atténuation est fournie par ce dernier sous forme d'une information binaire {double 
bus de 6 bits parallèles}. 

Les fonctions supplémentaires suivantes sont réalisées par le SF.F 25071 : 

- Commande de la balance 

- Inhibition du signal "Muting" (interne par touche sensitive, ou externe) 

- Commutation de filtre physiologique 

- Commande totale par touches sensitives 

- Cinq sorties pour visualisation par diodes électroluminescentes 

- Mémorisation de toutes les commandes {"stand·by"} 

- Prépositionnement automatique du volume à l'allumage 

- Sorties binaires en code standard permettant l'affichage du niveau de volume par dispositif optoélectronique 7 segments 
électroluminescents. (Interface SF.F 25307). 

Le SF.F 25071 peut t§tre utilisé avec le SF.F 25072 {cantrtile de tonalité} pour constituer un système de contrtile de charne haute fidélité. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PRINCIPALES 

- C-MOS technology 
Technologie C·MOS 

- 28 pins plastic package 
Bortier plastique 28 passages 

Operating ambient temperature: < +850C 
Température de fonctionnement: 

~~~~:~i~~/~~~~~:ti~~I~~gf~~ctionnement: V DD - V SS = 16 V max. 

- Supply current : 1,3 mA normal mode ; 30 !lA stand by mode 

Typical at. VDD = +7,5 V 
Typiqueà 'VSS =-7,5V 

Courant d'alimentation: 1,3 mA typique en fonctionnement,' 30.uA en "stand·by" 

- ~:)~~~~e ;~m~~~;r~~s~~~:~e visu : 20 mA 

- Steps attenuation number : 64 (1 dB by step in application diagram included page 7) 
Nombre de pas d'atténuation: 64 {1 dB par pas avec les valeurs du schéma d'application page 7} 

- Steps balance number : +15 and -15 
Nombre de pas de la balance: et 

- 1 nternal clock frequency : adjustabl e with external R.C network 
Fréquence de l'flor/oge interne: réglable par réseau R.C extérieur 

- Starting preset value of the volume binary code: the five first bits to 0 and last to 1. (1 nternally programmed). 
Prépositionnement du volume à la mise sous tension: les cinq premiers bits à 0 et le dernier à 1. {programmation interne}. Identique 
pour les 2 bus. 

- Stand by suppl y voltage 
Tension d'alimentation pour passer en "'stand by" 

VDD= +7,5 V 

VSS = 0 

78 -42 1/10 
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SF.F 25071 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package : CB-132 
BOÎtier 

Lett volume control Right volume control External muting 
Bus commande volume Gauche Bus commande volume Droit Inhibition externe du son 

20 ......... 25 . 20 .......... 25 

Balance right 
Balance droite 

>::j Balance equal 
is Balance égale 

:5~ Balance lett 
-t:: o ., 
!:; E: 

Balance gauche 

cE: 
Volume+ o 0 

OCJ Volume 

Volume 4 15 13 
Volume 

Volume + Volume Balance left Balance right 
Volume Volume Balance gauche Balance droite ----_____________ ---------'v-

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Continuous suppl Y voltage 
Tension d'alimentation continue 

Input voltage 
Tension d'entrée 

Power dissipation (per package) 
Dissipation de puissance (par boitier) 

Maximum output current (1 LEO output) 
Courant de sortie maximum (1 sortie LED) 

Operating temperature range 
Gamme de température de fonctionnement 

Storage temperature range 
Gamme de température de stockage 

2/10 
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Touch control 
Commandes par touches sensitives 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VOO - VSS 

VI 

Ptot 

Imax 

Toper 

Tstg 

Physiological commutation 
Commutation physiologique 

27 

Mute 

26 
28 

24 

14 

25 

Physiology 
Physiologie 

VALUES 
VALEURS 

VOO 

Clock 
Horloge 

VSS 

VSS-O,3 V, ,VSS+20 V 

VSS-O,3 V, VOO +O,3 V 

500 mW 

40 mA 

-40°C .. + 85°C 

-55°C ~ +125°C 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Supply current 
Courant d'alimentation 

1 nput current (except clock input) 
Courant d'entrée (sau f entrée horloge) 

level "0" 
1 nput voltage Niveau 
(except clock input) 
Tension d'entrée 
(sauf entrée horloge) level "1" 

Niveau 

RON N·MOS lED control 

R ON N·MOS commande de LED 

leakage current in the "off state" 
Courant de fuite à l'état bloqué 

Output current level "1" 
(counters and mute) 
Courant de sortie niveau "1" 
(compteurs et mute) 

Output current level "0" (counters) 
Courant de sortie niveau "0" (compteurs) 

Output current level "1" 
(physiologyoutput) 
Courant de sortie niveau "1" 
{sortie physiologie} 

Output voltage level "1" (counters, 
mute and physiology) 
Tension de sortie niveau "1" (compteurs, 
mute et physiologie) 

Output voltage level "0" 
(ail outputs except mute) 
Tension de sortie niveau "0" 
(routes sorties sauf mute) 

level 
Niveau 

1 nhibition by mute output 
Inhibition par sortie mute 

"* Typical value at 250C 
Valftur typique à 

level 
Niveau 

"1" 

"0" 

SYMBOlS TEST CONDITIONS 
SYMBOLES CONDITIONS DE 

MESURE 

Stand.by 

IDD 
Fonctionnement normal 

Fl = 4 Hz 

Tamb = 25°C 

Il Measure at 
Mesure à 

VI =15V,OV 

Vil 
Tamb = 25°C 

VIH 

RON N 1 = 20 mA 

IOff V=V OD 

IOH VOH = 13,5 V 

IOl VOL = 1,5 V 

IOH VOH = 13,5 V 

VOH IOH=O 

VOL IOl = 0 

VDD-VSS 

15V 

7,5 V 

15 V 

15 V 

15 V 

15 V 

15 V 

15V 

15 V 

15 V 

15 V 

15 V 

15 V 

15 V 

SF.F 25071 

(U nless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

VALUES 
VALEURS UNIT 

MIN TYP;;: MAX. 

1300 !lA 

30 !lA 

±0.01 ±100 nA 

VDD VDD 
V 

-0,8 -2,5 
V 

40 100 n 

10 !lA 

-3 -6 mA 

3 6 mA 

-0,6 -1,2 l mA 

1 
1 

14,9 15 V 

0 0,1 

1 

V 

3,5 V 

1,5 V 
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CP :: 
al a 

23 1 --- --- ------- - -- -- - --.- - --- - - ----------- ---, 

Physi,ology 0 1 • § 1 26 
Physiologie 1 Bascule • 

1 1 

27 
Mute O~-----~ 

Right volume 
Volume droit 

117 

Physiology 
Physilogie 

Mute 

Balance right 
Balance droite 
Balance equal 
Balance égale 

Balance left 
Balance gauche 

1----------------
, 12°, 

F1/F2 
Selection .. I .. J---------I 
Sélection 

FI/F2 

1 
: Divider Right volume 

r-+- control Volume droit 

1 Commande 
1 diviseur 
L _ _ _ _ _ _ (2

5
) 

Volume p display 
control 

1 3 Commande 
affichage 

1 valume 

g,~~;;~~~O':r \ .L \ \ _\ 

1 14 
-+-0 
~ 

1 28 
1 
1 

1 

12°) 

Volume left 
Volume gauche 

Volume + 
Volume 

Volume 
Volume 
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VDD 
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WORKING MODE (See block diagram) 

- "Volume + " (pin 5) and "Volume-" (pin 4) inputs 
allow to increase (count up) or to reduce (count down) 
the volume simultaneously on both channels. Count-up 
is stopped when one channel reaches maximum volume, 
count-down is stopped when one channel reaches mini­
mum volume. Volume outputs (pins 6 to 11 for left 
volume, pins 18 to 23 for right one) correspond with 
volume counters Q outputs. 

- "Volume +" display output (pin 2) is set when the 
content of the left volume counter is higher than V p, 
presetted value for the volume. Otherwise "volume-" 
output (pin 3) is set. These outputs are simultaneously 
set if both left and right volume are equal to Vp" When 
one volume. input is actuated corresponding display out­
put fi ickers until the input is desactivated or a counter 
reaches its minimum or maximum value. 

- "Balance right" (pin 13) and "balance left" (pin 15) 
act on volume counters in the following way : 

1 f "balance left" is set and if initially the left volume is 
lower than the right one, the left volume increases as 
for as it becomes equal to the right one and then this 
volume decreases, with possibility of counting down 
15 steps and stop when the right volume reaches its 
minimum value; if initially the left volume is equal or 
higher than the right one, this volume decreases from 
the beginning of the commando 

Working mode is symetrical for right balance .input. 

Actuating one balance input causes the éounters to work 
at a lower frequency. 

- The three "balance" display outputs: "balance right" 
(pin 12) set if the right volume is higher than the left 
one, "balance left" (pin 17) set if the left volume is 
higher than the right one and "balance equal" (pin 16) 
set if both volumes are equal, allow to control LED. 
Actuating one "balance" input make the corresponding 
LED flicker. 

- "Physiology" input (pin 25) actuates a memorizing 
flip-flop. Corresponding output stage (pin 26) allows to 
control a LED and to switch the corresponding filter. 

- "Mute" 'input (pin 27) controls a f1ip-flop acting on 
volume counters outputs (set to "1 ") and makes volume 
LEDs display flickering. Setting outputs to "1" may also 
be obtained by setting. "1" on "mute" output (pin 1) 
which is made by an open drain P-MOS transistor. 
This may be used during the commutation of amplifier 
input or for a noisless tune of a radio section. 

SF.F 25071 

MODE OPERATOIRE (Voir schéma logique) 

- I.es entrées "volume +" (broche 5) et "volume -" (broche 4) 
permettent d'augmenter (comptage) ou de diminuer (décomp­
rage) simultanément le volume sur les deux voies. Le comptage 
est inhibé lorsque l'une des voies atteint le volume maximal: le 
décomptage est inhibé lorsque l'une des voies atteint le volume 
minimal. Les sorties de volume (broches 6 à Il pour volume 
gauche, broches 18 à 23 pour volume droit) correspondent aux 
sorties Q des compteurs de volume. 

- La sortie d'affichage "volume +" (broche 2) est active lors­
que le contenu du compteur volume gauche est supérieur à Vp, 
valeur de prépositionnement du volume. Sinon c'est la sortie 
"volume -" (broche 3) qui est active. Les deux sont actives si 
volume gauche et droit sont tous deux égaux à Vp. Lorsqu'une 
entrée volume est activée, la sortie affichage correspondante cli­
gnote tant que l'entrée n'est pas revenue au repos ou qu'un 
compteur n'a pas atteint sa valeur minimale ou maximale. 

- Les entrées "balance droite" (broche 13) et "balance gauche" 
(broche 15) agissent sur les compteurs de volume de la façon 
suivante: 

Lorsqu'on active l'entrée "balance gauche" et si initialement le 
volume gauche est inférieur au volume droit, le volume gauche 
remonte jusqu'à l'égalité avec le volume droit, puis ce dernier di­
minue avec décomptage possible de 15 échelons (cycles d'horlo­
ge) et arrl!t si le volume droit atteint son minimum: si initiale­
ment le volume gauche était égal ou supérieur au volume droit, 
celui-ci diminue. 

Le mode opératoire est symétrique pour l'entrée "balance droite" 

L'action sur une entrée balance fait, de plus, fonctionner les 
compteurs à fréquence réduite. 

- Les trois sorties d'affichage "balance" : "balance droite" 
(broche 12) active si le volume droit est supérieur au volume 
gauche, "balance gauche" (broche 17) active si le volume gauche 
est supérieur au volume droit et "balance égale" (broche 16) 
active lorsque le volume gauche est égal au volume droit, permet­
tent de commander des diodes électroluminescentes. L'action sur 
une entrée "balance" provoque le clignotement de la diode élec­
troluminescente correspondante. 

- L'entrée "physiologie" (broche 25) actionne une bascule de 
mémorisation. L'étage de sortie correspondant (broche 26) per­
met de commanàer une diode électroluminescente, et de com­
muter le filtre correspondant. 

- L'entrée "mute" (broche 27) commande une bascule qui agit 
sur les sorties des compteurs de volume (forçage à "1 ") et fait 
clignoter les diodes électroluminescentes sur les sorties d'afficha­
ge volume. Le forçage des sorties peut également t!rre réalisé en 
appliquant un "1" sur la sortie "mute" (broche 1) qui est un 
MOS p à drain ouvert. Cette possibilité est utilisable lors de la 
commutation d'entrée de l'amplificateur ou pour accord silen­
cieux d'un tUner. 
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SF.F 25071 

- Power on pre-setting : 
Volume counters are preset to V p, mask programmable 
value. "Mute" and "physiology" functions are preset 
at "0". 

- "Stand by" : if 7 V < VOO - VSS < 8 V, circuit 
input are invalid and functions are memorized. 

.. Oisplay outputs: they are made by open drain N-MOS 
they can sink a 20 mA current. They are set at low level. 
"Physiology" output ha s, in addition, a P-MOS allowing 
to pull-up voltage to VOO when this output is set at "1 "; 

- "Clock" input (pin 24) : the resistance of the R.C 
array is connected to VOO and the capacitor to VSS 
(see typical curve : oscillator frequency versus R .C). 

Oscillator frequency is 2Fl. 

Fl is the flickering frequency of display outputs and the 
working frequency Çlf counters when a volume input is 
actuated. 

F2 = 1/2 Fl is the working frequency of counters when 
a balance input is activated. 

- Préposltlonnement à la mise sous tension: 
Les compteurs de volume sont prépositionnés à la valeur Vp, 
programmable par masque. Les fonctions "mute" et "physiolo­
gie" sont prépositionnées à "O'~ 

- "Attente" :si 7 V < VDD - VSS <8 V, les entrées du cir­
cuit sont inactives et les fonctions sont mémorisées . 

- Sorties d'affichage: ce sont des MaS N à drain ouvert pou­
vant absorber un courant de 20 mA. Elles sont actives au niveau 
bas. La sortie "physiologie" possède, en plus, un MaS P permet­
tant de remonter la tension à VDD lorsqu'elle est à "1". 

- Entrée "horloge" {broche 24J :Ia résistance du réseau R.C est 
reliée à VDD, la capacité à VSS {voir courbe typique pour valeur 
de fréquence d'oscillateur en fonction de R.CJ. 

La fréquence de l'oscillateur est 2Fl. 

FI est la fréquence de clignotement des sorties d'affichage et 
de fonctionnement des compteurs lorsqu'on agit sur une entrée 
volume. 

F2 = 1/2 FI est le fréquence de fonctionnement des compteurs 
lorsqu'On agit sur la balance. 

TYPICAL FREQUENCY OF OSCILLATOR VERSUS R VALUE 
FREQUENCE DE L'OSCILLATEUR EN FONCTION DE R 

C =11lF 
f 

(Hz) 

4 

\ 
\ 

1"-
'\ 

"Ï', 

"--.. 
1'---

............. 

r-

500 R (kn) 
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SF.F 25071 

CIRCUITRY FOR ONE 64 STEPS ATTENUATOR 
CABLAGE EXTERNE DE L'UN DES DEUX ATTENUATEURS 64 PAS. 

16 krl. 150 ri. 330 ri. 890 ri. 1,2 kn ·3,9 kn 
Vlo-~==r-.r~~==~ ~------*"--~-------------n Vs 

11 
MC 14066 MC 14066 

13 2 3 5 6 9 

Vs / VI = 1O-N / 20 ± 1 dB 

20 '21 22 23 24 25 

~ 

Outputs trom one SF.F 25071 bus 
Sorties d'un bus du SF.F 25071 

N : Decimal value corresponding to binary code 
Valeur décimale correspondant au code binaire N compris entre 1 et 63. 

Attenuation in dB N = 20 log Vs 
Atténuation en dB - VI 

SF.F 25071 theorical attenuation array 
Réseau théorique d'atténuation pour SF.F 25071 

154n 327 n 899 ri. 1,23 krl. 4,14 krl. 16,30 kn 
VIO-~==r-'--4==~~~-C~--~--C=~~~~ ~--.-~--'-~~----nVS 

1,34 krl. 

20 

Switches resistance is zero 
La résistance des interrupteurs est nulle 

500n 

21 22 
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SF.F 25071 

EXTERNAL TOUCH CONTROL CI RCUITRY 
CABLAGE EXTERNE DES TOUCHES SENSITIVES 

190 

Logical control levels 
Niveaux logiques de commande 

r------------+------r------------VOO(+7,SV) 
m7/7""7"O;'"""7";>'77...---i 0,8 V 

2,S V 

VI Lmax }LL~'-L....<'-L....<..L.L..c.~ ____ __! 

o t-________________ --t~Ground 

1 nput circuitry 
Câblage d'une touche 

2,2 nF 

Voo (+7,S V) 

R1 
10Mn 

Masse 

VI L-_-+-_____________ ~ 1 nput pin ( or 
Borne d'entrée 5,4,13, lS,25ou 27) 

R2 
1Mn 

M,tom, ,,",oc pl." t-----~ R 
Contact métallique T ~ • • 
R= 

R < 20 Mn -

Finger resistance 
Résistance du doigt 

--
Logicallevel - 1 
Niveau logique-
Logical level - 0 
Niveau logique-



(D 

(!) ::;-
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14.1 4 8 11 2~ 
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713561210 
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~ 1 _~h 
LI 

1 MC 14066 ~ 1 [J' r 1-1 
[1 b-

MC 14066 ~ ~ 1 M~ ~~066 
.I~- • [J 

1 en 
TI 
;, 
N 
U1 

~I ~ 
L..--

Right volume display 
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SF.F 25071 

COMPLETE AF STEREO AMPLI FIER CONTROL. BLOCK DIAGRAM 
SYSTEME COMPLET DE CONTROLE D'UN AMPLI HI-FI STEREO. SCHEMA LOGIQUE 

> 
~--------------~ 

> 
~--------------~ 

=:.'" 

~----------------~~ 

-
> ~ 
~ .. 

-
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t----:--c=-+.,.()--;H 
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NOTE: The only right channel is exhibited.lf separated contrais are needed for Rand L channels, a second SF.F 25072 
is required. The SF.F 25071 is common. 
Seul le canal droit est représenté. Si l'on désire des contr61es séparés pour Canaux droit et gauche, il est nécessaire d'utiliser un 
second SF.F 25072. Le SF.F 25071 est commun. • 
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SF.F 25072 
IC FOR INDIVIDUAL BINARY CONTROL OF THREE POTENTIOMETERS 

(Tone control in AF stereo_ HI-FI amplifier) 
CI DE COMMANDE DIGITALE DE TROIS POTENTIOMETRES 

{Commande de tonalité dans un ampli stéréo HI-FI} 

GENERAL DESCRIPTION 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

The SF.F 25072 is designed for digital control of treble, bass and medium adjustments in a HI-FI AF preamplifier. 
Conventional potentiometer is replaced by a resistor network, and slide contact is replaced by analog C-MOS switches. 
The binary information for switching are given by three 3 bits parallel buses through the SF.F 25072. 

The additionnaI following features are provided : 

- Total touch control system 

-- Output buffers for LED displays 

- State memory and stand-by mode 

- Linear reset (fIat response) 

The SF.F 25072 may be used with SF.F 25071 (Volume control) ta perform a complete system for HI-FI stereo 
operation. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le SF.F 25072 est destiné à la commande digitale de tonalité (graves, aigües et médium) dans un préamplificateur HI-FI_ Les potentio­
mètres classiques sont remplacés par des réseaux de résistances, et les curseurs sont des commu.tateurs analogiques C·MOS. Les informa­
tions binaires pour commander ces commutateurs sont fournies par 3 bus de trois bits parallèles issus du SF.F 25072, 

Les fonctions supplémentaires suivantes sont réalisées: 

- Commande par touches sensitives 

- Sortie pour visualisation par diodes électroluminescentes 

- Mémoire d'état et position "stand-by" 

- Entrée spéciale pour remise à plat de la courbe de réponse. 

Le SF.F 25072 constitue avec le SF.F 25071 un système complet de commande pour une chaÎne HI-FI stéréo. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNES PRINC/PALES 

- C-MOS technology 
Technologie C·MOS 

- 28 pins plastic package 
BOÎtier plastique 28 passages 

.- Operating ambient temperature 
Température de fonctionnement 

- Operating supply voltage . V _ V = 16 V max. 
Tension d'alimentation de fonctionnement • DO SS 

- Supply current : 1,3 mA normal mode ; 30 /lA stand by mode 
Courant d'alimentation: 1,3 mA typique en fonctionnement,' 30 pA en "stand-by" 

. Available LEO control current 
Courant de commande des diodes de visu 

- Steps number : 8 (3 parallel bits) 
Nombre de pas : 8 (3 bits parallèles) 

:20 mA 

- 1 nternal clock frequency : adjustable with external R.C network 
Fréquence de l'horloge interne : réglable par réseau R.C extérieur 

- Stand by suppl y voltage 
Tension d'alimentation pour passer en "stand-by" 

~THOMSON'CSF 
DMSIONsa.ocaoJCTEUIS 

~ 

Typical at. VOD = +7,5 V 
Typique à • V SS = -7,5 V 

VOO = +7,5 V 
VSS = 0 

78-42 1/9 
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SF.F 25072 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package : CB-132 
Boitier 

+ 
. Medium 

0 Médium 

Cisplay + 
High 

0 Affichage Aigu 

+ 
Low 0 
Grave 

10 28 
11 
12 

6 
7 
9 

3 
4 
5 

23 

+ 

Low 
Grave 

24 

Low 
Grave 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Continuous supply voltage 
Tension d'alimentation continue 

1 nput voltage 
Tension d'entrée 

Power dissipation (per package) 
Dissipation de puissance (par boTtier) 

Maximum output current (1 LED output) 
Courant de sortie maximum ft sortie LED} 

Operating temperature range 
Gamme de température de fonctionnement 

Storage temperature range 
Gamme de température de stockage 

219 

194 

2 25 

+ 

High 
Aigu 

26 

20 

High 
. Aigu 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDD - VSS 

VI 

Ptot 

Imax 

Toper 

Tstg 

27 

Medium 
Médium 

15 14 

18 

+ 
Medium 
Médium 

13 

22 

16 

8 

21 

Linear 
Linéaire 

VALUES 
VALEURS 

VSS-O,3 V, VSS+20 V 

VSS-O,3 V, VDD +O,3 V 

500mW 

40 mA 

-40°C, + 85°C 

-55°C, +125°C 

Clock 
Horloge 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Input current (except cIock input) 
Courant d'entrée (sauf entrée horloge) 

1 nput voltage Level "0" 

(except cIock input) 
Niveau 

Tension d'entrée Level "1" (sauf entrée d'horloge) Niveau 

RON N·MOS LED control 
R ON N·MOS commande de LED 

Leakage current in the off state 
Courant de fuite à l'état bloqué 

Output current level "1" (counters) 
Courant de sorcie niveau "1" (compteurs) 

.Output current level "0" (counters) 
Courant de sortie niveau ~'O" (compteurs) 

Output voltage level "1" (counters) 
Tension de sortie niveau "1" (compteurs) 

Output voltage level "0" 
(ail outputs) 
Tension de sortie niveau "0" 
(toutes sorties) 

*Typical value at 250C 
Valeur typique à 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES VERIFICATION 

Stand-by 

IDD 
Fonctionnement normal 

Fl = 4 Hz 

T amb = 25°C 

Il 
Measure at 
Mesure à 

VI = 15V,OV 

VIL 

V IH 

RON N 1 = 20 mA 

IOH V = VDD 

IOH VOH = 13,5 V 

IOL VOL = 1,5 V 

VOH IOH = 0 

VOL IOL =.0 

VOO-VSS 

15 V 

7,5 V 

15 V 

15 V 

15 V 

15V 

15 V 

15 V 

15 V 

15 V 

15 V 

SF.F 25072 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP~ 

1300 

30 

±D,Ol 

VDD 
-1 

40 

-3 -6 

3 6 

14,9 15 

0 

MAX. 

! 

±100 

VDD 
-2 

100 

10 

0,1 

UNIT. 

/lA 

/lA 

nA 

V 

V 

n 

IlA 

mA 

mA 

V 

V 
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SF.F 25072 

BLOCK DIAGRAM 
SCHEMA LOGIQUE 

4/9 
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Linear 
Linéaire 

Clock 
Horloge 

~-----------------------------------I 

1 1 
1 1 pr. eset internai. 1 1 

21 C~H----------------1H Prépositionne. 1 
1 1 ment interne ---+-0 

16 ~0-+1_---1~ Oscillator Stand by 1 
Oscillateur Attente 1 

--:-0 22 VDD 

r··················· ......... _.-........ _..................................... ................ '-""'-"'''''''''''''''''-''-1: 

1 ~ U r------.l: 
+ Input {23 1 1 J.L...... 15 25 28 (20) 

Entrée + g ~ 1 Output I!; - " 

1 c;~~~~~e +3 f-:=t=t J~:~:; !-fi- 14,26,1 (2
1

) 
-lnput{24 1 de sortie 4i- 13,27,2 (22) 

Entrée - ~~ Vi ! 

: 1 

1 ~ 1 

1 ! 
1 ! 3 

1 loutof3 " >" ~ 4f--.. 6 

1 1 parmi 3 1 1 ° 
1 1.. 4 
1 Comparator 7 0 Display 
1 Comparateur ! : 11 Affichage 

1 il 
1 il 
1 ! 1 5 
1 ~ f-t+..-.9 
: Il 13 
) il 
1 1 il 
1 L. ....................................................................... - ............................................................... _ .. .! : 
L ________________________ ~--------__ ~ 



WOR KI NG MODE (see block diagram)' 

- Each 3 bit counter is an "Up/down" counter control­
led by "+ " and "-" inputs, working without overflow 
or underflow . Q counter outputs are inverted by 
output stages. 

- Display: 

D uring stand by, if the content of each counter is lower, 
equal or higher than V p (preset "0" correction: 20 = 0, 
2 1 = 0 22 = 1) one of the three outputs "_,, "0" 
,,+ " lights a LEe). Wh en an input is set, the corr~spon: 
ding output makes the LED to flicker, as long as the 
input is released or the corresponding counter reaches its 
maximum or minimum values. 

- "Linear input" (pin 21). This input pres et ail the 
counters to V p value. An automatic power on linear 
preset is provided. 

- "Stand by" : If 7 V < VDD - VSS < 8 V, circuit 
inputs are inhibited and counters content cannot be 
alterated. 

- "Display outputs" : Made with open drain N-MOS 
transistors. They can sink up to 20 mA to ground. 

- "Clock" input (pin 16) : The resistance of R.C array 
is connected to VDD and the capacitor to VSS. These 
devices give the oscillator frequency (see typical curve). 

Oscillator freq~ency is 2F 1. 

Fl is the flickering frequency of display outputs. 

F2 = 1/2 Fl' is the working frequency of counters. 

SF.F 25072 

MODE OPERATOIRE (voir schéma logique) 

- Chaque compteur 3 birs est commandé par deux entrées: 
l'entrée "+" le fair compter, l'entrée "-" décompter. La détec­
tion du maximum inhibe le comptage. La détection du minimum 
inhibe le décomptage. Les sorties Q du compteur sont inversées 
par les étages de sortie. 

- Affichage: 

Au repos, suivant que le contenu d'un compteur est inférieur, 
égal ou supérieur à Vp correspondant à la correction "0" 
(20 = 0, 2 1 = 0,22 = 1), une des trois sorties "_", "0", "+" 
allume une diode électrolurriinescente. Lorsqu'une entrée est 
activée, la sortie correspondante fair clignoter la diode électro­
luminescente jusqu'à ce que l'entrée revienne au repos ou que 
le compteur ait atteint le maximum ou le minimum. 

- "Entrée linéaire" (broche 21/. Cette entrée prépositionne 
tous les compteurs à la valeur Vp. Le même effet est obtenu 
automatiquement à la mise sous tension. 

- "Attente": Si 7 V < VDD - VSS <8 V, les entrées du cir­
cuit sont inactives et le contenu des compteurs ne peut être 
modifié. 

- "Sorties d'affichage" : Ce sont des MOS-N à drain ouvert 
pouvant absorber un courant de 20 mA. Elles sont actives au ni­
veau bas. 

- Entrée "horloge" (broche 16) : La résistance du réseau R.C 
est reliée à VDD et la capacité à VSS' Ces éléments déterminent 
la fréquence de l'oscillateur (voir courbe tYpique). 

La fréquence de l'oscillateur est 2Fl. 

FI est la fréquence de clignotement des sorties affichage.· 

F2 = 1/2 FI est la fréquence de fonctionnement des compteurs. 

TYPICAL FREQUENCY OF OSCILLATOR VERSUS R VALUE 
FREQUENCE DE L'OSCILLA TEUR EN FONCTION DE R 

f 
(Hzl 

\ 
\ 

"\. 
Î'. 

4 
",,-

"'" t'--- i'..... 

500 

C =1)lF 

....... r-.. 

R (kn) 
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Graves Aigues ·Médium 
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27 
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25 

2
2 
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13 
14 
15 

2
2 

} 21 Medium control bus 
2° Bus commande médium 

Open for stand by mode 
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V
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(+7,5 V} ~ VSS (-7,5V) 1 1 

1- - - - - - - - - - - - 1 : Common part 
1 1N 4148 I+-- with.SF.F25071 
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CD -.J 

CD éD 

+36 V 

Block diagram 
Schéma logique 

-7,5 V 

100n 

-7,5 V 

100 JlF 

•. 220kn 

13 

14 

• 47)lF 

Circuitry for one potentiometer 
Câblage d'un potentiomètre 

15 12 
MC 14051 
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270 kn 

12kn 
220 kn 

5,6 kn 18'2 knl3'9 kn 
2,7 kn 3,9 kn 1,8 kn 

270 n 390 n 100 n 
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100)lF 1 kn 
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Sortie 
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Input 
Entrée 
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IV ex> 
o -o <0 

Binary code 
Gode binaire 

j 
o 0 0 -...;;::--------

o 0 1 

o 1 0 

o 1 1 

100 :;;an 

101-----

1 1 0 

1 1 1 -=:::-::..-----------18 dB 

1 
20 Hz 

Bass control 
Gommande graves 

2 kHz 

+7,5V i 1 

OL-7,5V 

Binary code 
Gode binaire 

1.1 0 

~-------- -12dB 

t 
2 kHz 

Medium control 
Gommande médium 

Binary code for linear response ande preset . 100 
Gode binaire pour réponse linéaire et remise à plat • 

2 kHz 

Treble control 
Gommande aigu es 

Binary code 
Gode binaire 

l 
o 0 0 

o 0 1 

o 1 0 

o 1 1 

1 0 0 

1 0 1 

1 1 0 

11 
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COMPLETE AF STER EO AMPLI FI ER CONTROL. BLOCK DIAGRAM 
SYSTEME COMPLET DE CONTROLE D'UN AMPLI HI-FI STEREO. SCHEMA LOGIQUE 

.! H H 
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+01+01+01 

> 
~--------------~ 

> "l. ______________ ~ 
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SF.F 25072 

NOTE: The only right channel is exhibited.lt separated controls are needed for Rand L channels, a second SF.F 25072 
is required. TheSF.F 25071 is common. 
Seul le canal droit est représenté. Si l'on désire des contr61es séparés pour canauX droit et gauche, il est nécessaire d'utiliser un 
second SF.F 25072. Le SF.F 25071 est commun. 
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SF.F 25306 ,SFF 25307 SF.F 25308 

DECODER/LED DHIVER 
DECODEUR/COMMANDE DE DIODES ELECTROLUMINESCENTES 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Type Package 
Boitier 

SF.F 25306 CB-132 

SF.F 25307 } CB-68 
SF.F 25308 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERALE 

Operating free-air 
temperature range 

Gemme de température 
de fonctionnement 

-40°C, +85°C 

-40°C, +85°C 

SF.F 25306,25307,25308 are binary/7 segments deco­
der + driver devices realized with C-MOS technology. 

The SF.F 25306 is housed in a 28 pins DIP package and 
provides 7 bits decoding and output drive capability for 
2 1/2 digits (O ••••• 127). Blanking input (BI) can be 
used to turn-off output drivers. True/complement (T/C) 
input enables inverting binary inputs to decoder. 

The SF.F 25307 and 25308 are available in 24 pins DI P 
packages and provide 6 bits decoding and output display 
of : 0 ..... 63 with 1 bit steps (S F.F 25307) or : 
o ..... 126 with 2 bits steps. They provide also blan-
king input, but not True/Complement input (binary 
inputs inverting is mask programmable). 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PRINCIPALES 

Storage ternperature 
TempérlJwrw de stocklJfl8 

·-55°C, +125°C 

-55°C, +125°C 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

Supply voltage Input voltage 
Tension d'alimentation Tension d'entrée 

VDD - VSS min. max. 

+5V, +16V VSS VDD 

+5V, +16V VSS VDD 

Les SF.F 25306, 25307, 25308 sont des circuits de décodage 
+ commande d'affichage binaire /7 segments réalisés en techno· 
gie C·MOS. 

Le SF.F 25306 présenté en boîtier enfichable 28 passages pero 
met le décodage de 7 bits et l'affichage sur 2 112 digits (0 •. 127). 
Les sorties d'affichage peuvent être inhibées par l'entrée BI. 
L'entrée Tic permet de complémenter les entrées binaires. 

Les SF.F 25307 et 25308 présentés en boitier enfichable 24 
passages permettent le décodage sur 6 bits et l'affichage: o . . 63 
par incréments de 1 (SF.F 25307) ou : 0 .• 126 par incréments 
de 2 (SF.F 25308). I/s conservent l'inhibition des sorties par 
l'entrée BI mais l'entrée Tic n'est,pas accessible (t'inversion des 
entrées binaires est programmable par masque). 

Binary/7 segments decoding on 7 bits (SF.F 25306) or 6 bits (SF.F 25307 and 25308) 
Conversion binairel7 segments sur 7 bits (SF.F 25306) ou 6 bits (SF.F 25307 et 25308) 

H igh current sourcing outputs 
Commande directe de l'affichaa.e à diodes électroluminescentes 

7 segments outputs 
Sorties 7 segments 

1/2 digit output 
Sortie 112 digit 

Blanking input 
Inhibition de l'affichage 

Binary inputs inverting capability 
Possibilité d'inversion des entrées binaires 

Low power consumption 
Faible consommation 

Double diode inputs protection 
Entrées protégées par 2 diodes 

JIL' TI10MSON.CSF 

T-~ 

10 = 15 mA 

10 = 40 mA 

IDD =1 mA 

Typical at: 
Typique à 

Typical at: 
Typique à 

V D D - V SS = 15 V 
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SF.F 25306, SF.F 25307, SF.F 25308 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

Package : C B-132 
BOÎtier 

Package 
BOÎtier 

215 

204 

CB-68 

Top view 
Vue de dessus 

Top views 
Vues de dessus 

Display 
Affichage 

_1 
_/ 

/_/ 
/ 

1 
_/ 

/­
L/ 

/ 
/ /, 

/ 7 

/ / 
~ 

o 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

DC suppl y voltage 
Tension d'alimentation continue 

1 nput voltage (ail inputs) 
Tension d'entrée (entrée quelconque) 

Device dissipation 
Dissipation 

Maximum current, 1/2 digit output 
Courant maximum, sortie 1/2 digit 

Maximum current, 7 segments outputs 
Courant maximum, sorties 7 segments 

Operating temperature 
Température de fonctionnement 

Storage temperature 
Température de stockage 

BLOCK DIAGRAM 
SCHEMA LOGIQUE 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDD 

VI 

P tot 

Imax 

Toper 

Tstg 

SF.F 25306, SF.F 25307, SF.F 25308 

VALUES 
VALEURS 

VSS-0,3 V, VSS+18 V 

VSS-0,3 V, VSS+0,3 V 

500 mW 

60mA 

30mA 

-40°C, +85°C 

-55°C, +125°C 
-

Digit 1 Digit 2 1/2 digit * 

~~ 
aO bO Co dO eO fO go al b1 cl dl el f 1 gl a2 

Not used in SF.F 25307 
Non utilisé sur SF.F 25307 

20 21 22 

Output stages 
Etages de sortie 

r 
ROM 

r 
+ 

23 24 

Internally mask programmed to "1" or "0" in SF.F 25307 and 25308 
Programmation interne par masque à "1" ou "0" sur SF.F 25307 et 2530B 

Bt = 1 

Blank display 
Affichage inhibé 

TIC" TIC = 1 

1 nvert binary inputs 
Inversion entrées binaires 
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SF.F 25306, SF.F 25307, SF.F 25308 

ELECTRICAL CHARACTERisTICS Typical values at 25°C T = -400C + 850C Unless otherwise specified 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Valeurs typiques à 25"C amb ' Saud indications contraires 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Supply current 
Courant d'alimentation 

1 nput current 
Courant d'entrée 

"0" level 
Niveau "0" 

Input voltage 
Tension d'entrée 

"1" level 
Niveau n1" 

Ron N-MOS 7 segments output 
Sorties 7 segments 

Ron N-MOS 1/2 digit output" 
Sortie 1/2 digit 

Output leakage current 
Courant de fuite de sanie 

TYPICAL APPLICATION 
APPLICA TION TYPIQUE 

• Not for SF.F 25307 
p'as pour SF.F 25307 

4/5 
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TEST CONDITIONS VALUES 
SYMBOLS VALEURS 
SYMBOLES CONDITIONS DE V DD MESURE 

(V) mm. typo 

100 15 1 

Il 
VI = 0,15 V 

15 ±a,OOl 
Tamb = 25°C 

VIL 15 

VIH 15 10,5 

Ron 1 = 15mA 15 50 

Ron 1 = 40mA 15 25 

IOH 
V o = 15 V 15 

1------- -- ------

Common anode 
Anodes communes 

1 
1 
1 
1 

1 ~~ ~~ ~~ ~~ 

1 
1 
1 

,L; 
C:~J 

1 
1 L ___ I-_ -- -.,.--- -

UNITS 
UNITES 

max. 

mA 

±100 nA 

4,5 V 

V 

100 .n. 

50 n 

la !lA 

V DD (+7,5 V) 

h~----~ __ r-----~ J-J ~ 
1 Segment displays 
: Segments de l'afficheur 
1 
1 
1 
1 

hl--___ ----1 
J-J 

1 
1 
1 b~------~~=r------------~ 
1 
1 
1 
1 
1 

J~----~c=J--------~ 
1 

]-------C::.J---------------- ___ 1 



TYPICAL APPLICATION 
APPLICA TI ON TYPIQUE 

O,----t----' 

SF.F 25306, SF.F 25307, SF.F 25308 

LED display 
Affichage à LED 

/-/ 
/ 1 

Corn mon anode LED 
LED à anode commune 

V DD ~Squarearea 
V SS Excitation signal carré 

-, 
1 1 

Liqui crystal display 
Affichage à cristaux liquides 
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GENERAL DESCRIPTION 

TOA 1098 
ESM 621 

STEREO PREAMPLI FI ER 
PREAMPLIFICATEUR STEREOPHONIQUE 

TENTATIVE DATA. 
NOTICE PROVISOIRE 

This monolithic integrated circuit is particularly intended ta provide a high level AF signal on low impedance for 
volume, balance or tonality adjustment circuits. 

This signal ta noise ratio damage, due ta these adjustments is minimized. Principal features are: 8 dB gain, fixed by in­
ternai potentiometric feedback. An internai active filter in conjunction with a small external capacitor (5 ta 10 J.l.F) 
provides·good supply rejection. 

DESCRIPTION 

Ce circuit intégré monolithique est plus particulièrement destiné à fournir un ûgnal audio fréquence sous faible impé­
dance et à fort niveau aux circuits de réglages de volume, de balance ou de tonalité ce qui permet de rendre minimale 
la dégradation du rapport signal/bruit afférente à ces réglages. 

Ce' circu;t est caractérisé par un gain fixé à 8 dB par une contre·réaction potentiométrique interne. Une très bonne 
réjection de la tension d'alimentation est obtenue par un filtrage actif associé à un condensateur externe de faible valeur 
{5 à 10 J.l.F}. . 

ABSOLUTE LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Suppl y voltage 
Tension d'alimentation 

Storage temperature 
Température de stockage 

f----. 
Junction-ambient thermal resistan.\;.e 
Résistance thermique (jonction-ambianteJ 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VCC 

Tstg 

Rth{j-a) 

VALUES UNITS 
VALEURS UNITES 

42 V 

- 55 oC 

+150 'lC . .... 

80 °C/W 

78 ·41 1/6 
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TOA 1098 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Case TO-116 (CB-2)* 
BOÎtier 

Suppl y ground (-) 
1 Masse alimentation (-) 

2 
Ampli 1 output 
Sortie ampli 1 

Ampli 1 gain external change 

"" 
Top view 
Vue de dessus 

~ 

D 
~ 

Ground 
8 Masse 

9 NC 

3 Modification extérieur du gain (ampli 1) 
10 NC 

4 

5 

6 

7 

2/6 
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Ampli 1 input 
Entrée ampli 1 

NC 

NC 

Decoupling 
Découplage 

11 
Ampli 2 input 
Entrée ampli 2 

12 Ampli 2 external gain change 
Modification extérieure du gain (ampli 2) 

13 
Ampli 2 output 
Sortie ampli 2 

14 +VCC 



FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM 
SCHEMA FONCTIONNEL 

Output stages ground 
Masse étages de sorties 

Supply 8 .... 40 V 
Alimentation 8 .... 40 V 

14 

Output stages suppl Y 
Alimentation étages de sorties 

1 

1 2 3 
--0----------

• 

C1, C2 : Coupling capacitor 
Condensateur de liaison 

C3 : Filter capacitor 
Condensateur de découplage 

TDA 1098 

• 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

13 -' • C3 

10pF 

Va 
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TDA 1098 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Specified supply voltage 
Tension d'alimentation spécifiée 

Out of specification supply voltage 
Tension d'alimentation hors spécification 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Pin 7 (decoupling) continuous voltage 
(internai bias) 
Tension continue sur la broche cJécouplage (7) 
(polarisation interne) 

pynamic resistance on pin 7 (decoupling) 
Résistance dynamique sur la broche découplage 
f7J 

1 nput continuous voltage 
(internai bias) 
Tension continue sur les enrrées 
(polarisation interne) 

Outputs continuous voltage 
(internai bias) 
Tension continue sur les sorties 
(polarisation interne) 

Voltage gain 
Gain en tension 

Gain difference between the two 
channels 
Ecart de gain entre les deux canaux 

Output resistance 
Résistance de sortie 

Output voltage swing (peak to peak) 
Dynamique de sortie (créte à créteJ 

Bandwidth 
Bande passante 

4/6 
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TEST CONDITIONS SYMBOLS CONDITIONS DE 
SYMBOLES MESURE 

VCC 

VCC 

ICC 
VCC = 18V 

VCC = 40V 

AV 

Ra 

VCC = 18V 

f = 1 kHz 
RL = 10 kn 

CL = 1 nF 
d ,,;; 0,5% 

B VI = 0,7 V eff. 

.(Unless otherWise stated) 
(Sauf indications conrrairesJ 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITE!' 

8 18 40 V 

5 42 V 

4,6 mA 

10 mA 

VCC 
--

2,5 

160 kn 

VCC --
5 

VCC --
2 

7,5 8 8,5 dB 

0,2 dB 

100 130 n 

VCC 
-2 

V 

0/60 kHz 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued) Tamb = 25° C 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (suite) 

TEST CONDITIONS PARAMETERS SYMBOLS 
PARAMETRES SYMBOLES 

CONDITIONS DE 
MESURE 

VOp.p = 2hr VCC 
Harmonie distorsion d RL = 10 kn 
Distorsion harmonique f = i kHz 

f = 20 Hz ... 20 kHz 

VOp.p SVR = 
!:,vCC 

Supply voltage rejeetion ratio t:NCC = 2 V p.p 
SVR Taux de réjection de la tension d'alimen· f = 10 ... 100 Hz 

ta tian 
RG = 2,2 kn 

VI = 0 

Vil = 0 
V I2 = 0,7 Veff 

Crosstalk VOl f = 20 Hz .... 20 kHz 
Diaphonie V02 RL = 10 kn 

VCC = 18 V 

1 nput dynamie resistance 
RI Résistance dynamique d'entrée 

VCC = 9V 
Admissibility RL = 20 kn 
Admissibilité 

d = 0,5% 

Input noise voltage B = 20 Hz 
Tension de bruit ramenée auX entrées 

vn 
RG = 2,2 kn 

\ 

TOA 1098 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

0,01 
0,5 

60 80 

80 100 

170 

1 

1,9 2,5 

% 
% 

dB 

dB 

kn 

Veff. 

/lV eff. 
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TDA 1098 

TYPICAL APPLICATION CIRCUIT 
SCHEMA D'APPLICA TI ON TYPIQUE 
Stereophonie amplifier with balance, volume and ton adjustment and physiological correction. 
Amplificateur stéréophonique avec réglage de balance, de volume, de tonalité et correction physiologique. 

Ca value allows to increase or to 
~~~g!7d~~~h frequency limit of the 

La valeur de Ca permet d'augmenter ou ----2 dB_ 
de diminuer la limite haute fréquence de 
la bande passante. 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

-2 

-4 
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/ 1" 

V 1 
1 

/ 1/ 

1/ 
/ / 

1 / 

/ 
/ / / 

/ If 1/ 
1 / 

- 2 
"-

\ 
1 

'" '\. '\ 
'\. 
'\ , 

f\. 1" 
/' 

/ - IF-' "-- --3 ./ 
./ 

2 

------+42dB-----~.~ 

Il ( 1 : ~~~alité 11111 1 

. Pot. vol. a; -20 dB 2: Bass 
Grave 

3: Treble 
Aigu 

4: Pot. vol. 

---r-.. 
k;: -

,\ 
-r--... \~ 

~ 

"- ~" 
t--., ~ .... 

\ '\ h. 
, \ ~ 

'\ ~ 
2 2 

HP 
(1) 

HP 
(2) 

Typ. 

Max. 

Max. 

Max. 



T.V Radio 
Racho TV 
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PAGE 
PAGE 

277 

285 

285 

299 

299 

247 

239 

229 

271 

305 

291 

325 

71 

125 

169 

FUNCTION 
FONCTION 

IF Image 
Image FI 

IF Sound (FM) 5,5 MHz 
Son FI (FM) 5,5 MHz 

1 F Sound standard (AM France) 
Son standard FI (AM France) 

Une and synchro oscillator 
Oscillateur ligne et synchro 

AF amplifier* 
Amplificateur BF 

*seesection AF AMPLIFIERS - Page 25 
Voir section AMPLIFICA TEURS BF - Page 25 

216 

TV RADIO 
RADIO TV 

TYPE 
TYPE 

TBA 440 C 

TBA 440 P 

TBA 440 N 

TBA 1440 G 

TBA 1441 

TBA 120 
(CB-2 ; CB-21) 

TAA 930 
(CB-2 ; CB-21) 

TAA 661 
(CB-3 ; CB-21) 

TBA 400 
(CB-2 ; CB-3) 

TDA 1048 
(CB-79) 

TBA920 
(CB-79) 

TDA 2590 
(CB-179) 

TBA 800 
(CB-l09 ; CB-155) 

TCA 940 
(CB-l09 ; CB-155) 

TDA 1111 SP 
(CB-173) 

• TO-116 
(CB-2) . 

~ 
(CB-2) 

• • ~ 
CB-79 

PACKAGE 
BOIT/ER 

t'IIfffl 
CB-21 

~ 
CB-79 



PAGE FUNCTION 
PAGE FONCT/ON 

315 
Vertical sweep 
BaIa yage vertical 

TV RADIO (continued) 
RADIO TV (suite) 

TYPE 
TYPE 

TDA 1104SP 

PACKAGE 
BO/T/ER 

337 Video amplifier TEA 1000 """'6 Amplificateur vidéo 

(CB-2) 

225 TAA 550 
(CB-85) 

l 311 Tuner 33 V stabilizer TDA 1057 
Stabilisateur 33 V pour tuner (CB-16l) 

321 TDA 1550 
(CB-l02) 

(F-44) 

239 TAA 930 AC 

~ 
Receivers AFC (CB-2 ; CB-2l) 

229 
Contrale automatique de fréquence TAA 661 BC 

(CB-3 ; CB-2l) 

CB-2l 

I!I 
365 ESM/TDA 1400 ,r Voltage regulators * (CB-16) 

353 
Régulateurs de tensron 

SF.C 2800 LEC 
(CB-117) 

TO-126 
(CB-16) 

219 ESM 1350 P 

~16 
(CB-98) 

253 HF amplifiers arrays TBA 331 
Amplificateurs HF réseaux (CB-2) 

TBA 341 261 
(CB-2) 

(CB-2) 

* See section VOLTAGE REGULTORS - Page 343 
Voir section REGULATEURS DE TENSION - Page 343 

L, 
• 

~6 
(CB-2) 

'" "9."0 (CB-117) 

~~ 
CB-98 
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GENERAL DESCRIPTION 

ESM 1350 P 

IF AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR FI 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

The ESM 1350 P is a silicon monolithic integrated circuit and it consists of an 1 F amplifier with wide range AGC for 
use in Radio and TV over the temperature r~nge DoC'" +75°C. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le circuit ESM 1350 P est un amplificateur FI à structure monolithique. La gamme étendue du CAG le rend intéressant 
en F?adio et TV dans une plage de température acc ... + 75°C. 

OPERATING INFORMATION 

The input amplifiers (Q1 and Q2) operate at constant emitter currents 50 that input impedance remains independent of 
AGC action. Input signais may be applied single·ended or differentially (for ac) with identical results. Terminais 4 and 6 
may be driven from a transformer, but a dc path from either terminal to ground is not permitted. 

AGC action occurs as a result of an increasing voltage on the base of Q4 and Q5 causing these transistors to conduct 
more heavily thereby shunting signal current fram the interstage amplifiers Q3 and Q6. 

The output amplifiers are supplied from an active current source to maintain constant quiescent bias thereby holding 
output admittance nearly constant. Collector voltage for the output amplifier must be supplied thraugh a center­
t~pped tuning coil to pins 1 and 8. 

The 12 V supply (V CC) at pin Q may be used for this purpose but output admittance remains more nearly constant if a 
separate 15 V supply is used, because the base voltage on the output amplifier varies with AGC bias. 

FONCTIONNEMENT 

L'amplificateur d'entrée travaille à courant émetteur constant ce qui permet une impédance d'entrée indépendante du 
CAG. L'attaque peut se faire en mode différentiel ou sur une seule entrée avec mêmes résultats. Les entrées 4 et 6 
peuvent être attaquées par un transformateur, mais doivent être isolées de la masse du point de vue courant continu. 

L'action du CAG se manifeste par une conduction de 04 et 05 plus importante, dérivant une partie du courant 
d'attaque des étages intermédiaires 03 et 06. 

L'amplificateur de sortie est alimenté par une source de courant constant, ce qui maintient le courant de polarisation 
constant et par conséquent l'admittance de sortie reste constante. 

Les sorties peuvent être alimentées à travers un transformateur à point milieu, entre les broches 1 et 8. La tension 
d'alimentation V CC de 12 V {broche 2} peut être utilisée, mais l'admittance de sortie variera moins en utilisant une 
alimentation séparée de 15 V car la tension de base de l'amplificateur de sortie varie avec le CAG. 

lIL' T"(»JSON. CSF 

T-~Y 
75- 7 1/6 
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ESM 1350 P 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

Plastic package CB-98 
BoÎtier plastique 

Top views 
Vues de dessus 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 

. 2 

3 

4 

6+n-------~----------;---. 

2/6 

220 

Output 
Sortie 

VCC 

Ground 
Masse 

Input 
Entrée 

~ 
5 

ACG input 
Entrée CAG 

6 Input 
Entrée 

7 
Ground 
Masse 

8 
Output 
Sortie 

,---------------. 

1 cl 
1 15 V 1 
1 1 
1 1 
1 1 L _________ . _______ J 



LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Sypply voltage 
Tension d'alimentation 

Output voltage 
Tension de sortie 

DifferentiaI input voltage 
Tension différentielle d'entrée 

Plastic case power dissipation 
Puissance dissipée {boitier plastique} 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique {jonction ambiante} 

tamb =25°C 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

AGC range 45 MHz (5 V+7 V) 
Gamme CAG 

VAGC =5V 

f = 45 MHz 

B = 5 MHz 

VAGC =5V 
Power gain f = 10,7 MHz 
Gain en puissance . 

B = 350 kHz 

VAGC =5V 

f = 455 kHz 

B = 20 kHz 

RL =50[2 

f = 60 MHz 

DifferentiaI output voltage swing 
(peak to peak) 

o dB AGC 

Dynamique de sortie en différentiel 
{edite à crête} -30 dB AGC 

ESM 1350 P 

VCC V 

Vl-V8 V 

VAGC VCC V 

VID 18 \1 

Ptot 625 

Rth(j-a} 200 °C/W 

• 
Min_ Typ. Max. 

AGC 60 68 dB 

Gp 46 50 

G
p

. 58 dB 

Gp 
'. 62 dB 

F 9 dB 

VOPP 20 V 

VOPP 8 

3/6 
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ESM 1350 P 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Output current (pins 1 and 8) 
Courant de sortie (broches 1 et 8) 

Supply currents (pins 1, 2 and 8) 
Courants fournis par les alimentations 
(broches 1, 2 et 8) 

Power dissipation 
Puissance dissipée 

DESIGN PARAMETERS 
PARAMETRES DE CALCUL 

Single·ended ihput admittance 
Admittance d'entrée (une seule entrée) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input admittance variations with AGC (0 to 60 dB) 
Variations de l'admittance sur une entrée avec le CAG 
(de Oà 60 dB) 

Differentiai output admittance 
Admittance de sortie différentielle 

Output admittance variations with AGC (0 to 60 dB) 
Variations de l'admittance de sortie avec le CAG 
(de Oà 60 dB) 

Reverse transfer admittance (magnitude) 
Admittance de transfert inverse (module) 

Forward transfer admittance 
Admittance de transfert direct 

_Magnitude 
Module 

_Phase angle (ACG = 0 dB) 
Angle de phase (CAG = a dB) 

_Phase angle (ACG = 30 dB) 
Angle de phase (CAG = 30 dB) 

Single·ended input capacitance 
Capacité d'entrée (une seule entrée) 

Differentiai output capacitance 
Capacité de sortie différentielle 

4/6 
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ICC 

Ptot 

455 kHz 

g11 0,31 

b11 0,022 

6g11 

6·b 11 

g22 4,0 

b22 3,0 

6g22 

6b22 

, Y12' ~ 1,0 

'Y21 , 160 

tfJY21 -5,0 

tfJ Y21 -3,0 

C11 7,2 

C22 1,2 

Min. Typ. Max. 

5,6 mA 

14 17 mA 

168 204 mW 

Frequency 
Fréquences 

10,7 MHz 45 MHz 

0,36 0,39 mS 

0,50 2,30 mS 

60 J1S 

0 J1S 

4.4 69 J1S 

78 300 J1S 

4,0 J1S 

90 J1S 

~1,O ~1,O J1S 

160 200 mS 

-20 -80 degrés 

-15 -69 degrés 

7,2 8,1 pF 

1,2 1,3 pF 



el 

AGC TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE DU CAG 

C2 R2 

Cl R3 

~1 ESM 
1350 P 
5 fi 

Rl = R2= R3= R4= 50n 

Cl = C2 = C3 = C4 =C5 = 1 nF 

V AGC = 5 V à 7 V 
el = 100 mV (rms) à 45 MHz 

COMPONENT VALUES FOR POWER GAIN TEST. 
VALEUR DES COMPOSANTS POUR LA MESURE DU 
GAIN EN PUISSANCE 

Frequency 
Component Fréquence 
Composants 

455 kHz 10,7 MHz 45 MHz 

RG 3 kn 50.12 50.12 

Cl a pF 80 - 450 pF 9 - 53 pF 

C2 a pF (1) 5 - 80 pF(1) 2-8 pF 

C3 0,?5 pF 0,001 pF 0,001 pF 

C4 0,05 pF 0,05 pF 0,001 pF 

C5 0,001 pF 36 pF 1 - 5 pF 

C6 0,05 pF 0,05 pF 0,001 pF 

C7 0,05 pF 0,05 pF O,OO~ pF 

Ll a pH 4,6 pH(1) 0,8 pH 

Tl See oposite - Voir ci'contre 

(1) Circuit positions of L 1 and C2 are interchanged 
Les positions de circuits LI et C2 sont interchangeables 

455 kHz 

10,7 MHz 

45 MHz 

ESM 1350 P 

POWER GAI N TEST CI RCUIT , 
CIRCUIT DE MESURE DU GAIN EN PUISSANCE 

r-----'P-~t--() V ~C 

Tl WINDINGS 
CONSTITUTION DE TI 

Primary 120 pH (center-tapped) 
Q = 140 at 455 kHz 

Primary/secondary turns ratio : 12 

Primaire 120 pH à point milieu 
Q = 140à 455 kHz 

Rapport du nombre de tours primaire/secondaire: 12 

Primary 6 pH (24 turns in 36 AWG close 
wound on 1/4 dia·form) 

Secondary 1 1/2 turns in 36 AWG (wound 
over center-tapped) 

Primaire 6 pH (24'spires jointives en fil de 0,12 mm 
de diamètre sur un mandrin de 6 mm 

Secondaire' 1 tour et demi en fil de 0,12 mm de diamè­
tre autour du point milieu 

Primary 
Secondary 

Primaire 

Secondaire 

18 turns in 22 AWG (center tapped) 
1 turn in 22 AWG (wound over 

center-tapped) 

18 tours en fil de 0,06 mm de diamètre 
(à point milieu) 
1 tour en fil de 0,06 mm de diamétre 
(autour du point milieu) 

5/6 
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ESM 1350 P 
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3 

2 

o 

0,6 

0,4 

0,2 

SINGLE·ENDED INPUT ADMITTANCE 
ADMITTANCE D'ENTREE (UNE SEULE 
ENTREE) 

b11 j 

Il 
/ 

./ 
./"" 

------
g1) .... 

2 

1/ 
li 

li 

f-1;711 
1/ 

8 102 

f (MHz) 

DIFFERENTIAL OUTPUT ADMITTANCE 
ADMITTANCE DE SORTIE DIFFERENTIELLE 

Single·ended output 
admittance exhibits 
twice these values 

Il L'admittance de sortie, 
sur une seule sortie est 
le double de ces valeurs 

bZ 1.1f-
V 

V 
......... V 

gL}' 
V 

~i-"" 

-H"" 
4 

TYPICAL GAIN REDUCTION 

8 102 

f (MHz) 

!:,G REDUCTION DE GAIN TYPIQUE 

(dB) ICAG = 0, { mA' ",lf';;;;5~MHZ 

-40 

1\ 

\ , 
-20 

1\ 
ICAG = 0,2 mA \ 

1 1 1 

-60 

-80 
4 5 6 

FORWARD TRANSFER ADMITTANCE 
ADMITTANCE DE TRANSFERT DIRECT 

y~ 0 f-+..+..t.V21 ~ 30 dB gain) 
(ms) 

300 

200 

100 

o 

G 
(dB) 

66 

64 

62 

60 

VOD 
(V) 

6 

4 

2 

o 

~ 
'" V21 (max gain) ~ 

f:'\ 
\1\ 

-80 

V-~ 
1V211 

-120 

-160 

4 6 102-200 

f (MHz) 

MAXIMUM AVAILABLE GAIN 
GAIN DISPONIBLE MAXIMUM 

"" 1\. -
-G 

!Y21 f \ 
4911 g22 \ -

~ 

4 5 

f(MHz) 

DIFFERENTIAL OUTPUT VOLTAGE 
TENSION DE SORTIE DIFFERENTIELLE 

1\. 
~ 

1\. '----l--- VA =14 V 

~ 
""--t--- VA =12 V 

o 10 20 30 !:'G p (dB) 



GENERAL DESCRIPTION 

FIXED VOLTAGE REGULATOR (TEMPERATURE COMPENSATED) 

TAA 550 

FIXED VOLTAGE REGULATOR 
REGULATEUR DE TENSION FIXE 

The TAA 550 monolithic integrated circuit is a temperature compensated fixed voltage regulator designed to supply 

control voltage for varicaps in UHF and VHF TV tuners. It/s a dipole which is used in the same way as a zener diode. 

DESCRIPTION GENERALE 

REGULATEUR DE TENSION FIXE (COMPENSE EN TEMPERATURE) 

Le circuit intégré monolithique TAA 550 est un régulateur de tension fixe, compensé en température, destiné 
particulièrement à la polarisation des diodes à capacité variable dans les tuners UHF et VHF. C'est un dipôle qui 

s'utilise comme une diode zener. 

UTI LlZATION DIAGRAM 
SCHEMA D'UTILISATION 

~ THO~SON·CSF ~SEUJCONDUCTEUFIS 

.~Y 

33 kSI. 

TAA 550 ~ 300 tz 4700 pF 1 V ~ 31 - 35 V 

75- 07 1/3 
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TAA 550 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

F-44 (CB-85) 

METAL CAN 
Boitier métallique 

Bottom view 
Vue de dessous 

Pin 2 connected to case 
Broche 2 réunie au boitier 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Regulation voltage (11 
Tension de régulation 

DifferentiaI resistance 
Résistance différentielle 

Temperature coefficient of regulation 

~~~~lc~e~~~~ ~:r9a~;am9a ~;s~:; en 
fonction de la température dans le domaine 
10°C <tamb <50°C 

.. -
THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistancf! thermique (jonction-ambiante) 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction·boitier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IZ= 5 mA 

IZ = 5 mA 

IZ = 5 mA 

(1) Three voltage classes are avallable on request 
Trois classes de tension sont livrables sur demande 
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Vz 

rZ 

6 Vz 
6Tamb 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

cl. 1) - 31 - 32,2 
cl. 2) - 31,8 - 34,2 
cI. 3) - 33,8 - 35 

1~­

zt+ 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max 

31 35 V 

12 25 n 

-3,1 l,55 mV/oC 

<400 °C/W 

<150 °C/W 



L1MITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Regulation current 
Courant de régulation 

Storage temperature 
Température de stockage 

Junction temperature 
Température de jonction 

VOLTAGE VARIATION VERSUS 
TEMPERATURE 
VARIA TION OE LA TENSION REGULEE 
EN FONCTION DE LA TEMPERATURE 

t::.V
Z 

(mV ) \ 
\ / 

/ 
/ 

60 

\ LJ.::.L 1--

.... l"<><~/ .... 

o 1\ /' V 
V V 1'\ ~tYPical /" 

~vpique 

/ 1\ V/ 

30 

'-30 

-60 
\ L-

\"'~ 
1--\I~6?-

i\?\ 
\ 

IZ=5 mA \ 

o 20 40 60 

IZ 

Tstg 

Tj 

) 

20 

15 

10 

5 

o 

TAA 550 

See curve 
Voir courbe 

.-

-20 +150 

150 

MAXIMAL REGULATION CURRENT 
VERSUS TEMPERATURE 
COURANT MAXIMAL DE REGULA TlON 
EN FONCTION DE LA TEMPERATURE 

~ 

'~ 
1 >;.. "0. 

(00 .-;, 

1 

- ~. 
Q)~ -:',.. 

~ ~ 

1 ' 'Ô>c.'-;:;" 
--? ~("~. 

1 1 ~. '::>1' 

"'" 1 
~. 

~I 

f M.ltt" 1 '\ 
s<';>l].r r. °lJt ""'at 

mA 

oC 

oC 

1 

<';>0.;. Sil}lr 

f:ç 1 l'ev ,-

1 
1 1 

o 50 100 
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GENERAL DESCRIPTION 

TAA 661 A, TAA 661 B,TAA 661 BC 

IF AMPLIFIER-LIMITER AND FM DETECTOR 
AMPLIFICATEUR-LIMITEUR FI ET DEMODULATEUR FM 

The TAA 661 Iinear integrated circuit comprises a four stage 1 F amplifier-limiter, a balanced coïncidence FM detector 
and a voltage regulator which enables the circuit to work over a large supply voltage range. Demodulater twing requires 
just a simple single winding coil. 

The TAA 661 is intended for use in TV receivers ACF stages: frequency range 30 MHz to 40 MHz. 

The circuit is supplied, as required, either in a 10 leads TO-100 metal case or in a dual-in-Iine plastic package with 
splayed leads. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le circuit intégré linéaire TAA 661 comprend un amplificateur-limiteur, un démodulateur FM symétrique à coïncidence 
et un stabilisateur de. tension qui assure un fonctionnement correct dans une large gamme de tension d'alimentation. 
L'accord du discriminateur ne nécessite qu'un seul bobinage. 

Le TAA 661 est destiné également aux applications de contrôle automatique de fréquence: gamme de fréquence de 30 
MHz à 40 MHz. 

Il est livrable au choix en deux bOÎtiers: bOÎtier métallique à 10 passages TO-lOO et boÎtier plastique "dual-in-line" à 
14 passages disposés en quinconces. 
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TAA 661 A, TAA 661 B, TAA 661 BC 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

TO-1DD (CB-3l 
METAL CAN 
Boitier métallique 

Top view 
Vue de dessus 

10 

0 2 8 

3 7 

TAA 661 A 
4 6 

1 

2 

3 

4 

5 
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Decoupling 
Découplaqe 

Input 
Entrée 

Decoupling 
Découplage 

Phase shift input 
Entrée déphaseur 

Ground 
Masse 

5 

6 Phase shift output 
Sortie déphaseur 

7 +VCC 

8 
Output 
Sortie 

9 HF filter 
Filtre HF 

10 Phase shift decoupling 
Déphaseur découplage 

CB-2l 
DUAL IN UNE 
PACKAGE 
Boitier enfichable 

Top view 
Vue de dessus 

AnAn AnA 
t=)_1~~~~_~_9_~_1 
,,1 2 3 4 5 6 7 
utJutJuCJu 

TAA 661 B - TAA 661 BC 

1 HF filter 8 Dephaser input 
Filtre HF Entrée déphaseur 

2 
Dephaser decoupling 

9 Ground 
Déphaseur découplage Masse 

3 Not to use 10 Not to use 
Ne pas utiliser Ne pas utiliser. 

4 Not to use 11 Not to use 
Ne pas utiliser Ne pas utiliser 

5 
Decoupling 

12 
Phase shift output 

Découplage Sortie déphaseur 

6 Input 13 +VCC Entrée 

Decoupling Output 7 14 Découplage Sortie 



SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 

2 1101 

TAA 661 A, TAA 661 B, TAA 661 BC 

12 161 1 191 

lt----_-j-----+-I -+ 

( 

171 
13 

Kr-> K> 

J 

Il) 5 (4) 8 

NB: Numbers in brackets refer to TAA 661 A (TO-100 case) 
Les numéros enrre parenthèses se rapportent au TAA 661 A {boitier TO-IOO; 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Power dissipation (note 1) 
Dissipation de puissance 

Operating temperature 
Température de fonctionnement 

Storage temperature 
Température de stockage 

NOie1: Above 25°C derate at 4,8 mW/oC 
Au-dessus de 25°C diminuer de 4,8 mW;oC 

VCC 

Ptot 

toper 

tstg 

1519 

6 

600 

0 

+70 

-20 

+150 

y 

-

14 

>-0 

(81 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

15 

" 

V 

mW 

oC 

oC 

oC 

oC 
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TAA 661 A, TAA 661 B, TAA 661 BC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Power supply current drain 
Courant total consommé 

Audio output voltage 
Tension 8 F de sortie 

Input Iimii:ing voltage (threshold) 
Tension d'entrée au seuil de limitation 

AM rejection (see.curve) 
Réjection de la modulation d'amplitude 
{voir courbe} 

4/9 

232 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCC = 6 V 

VCC = 9 V 

VCC = 12 V 

VI = 10mV 

M = ± 50 kHz 

Vcc = 6 V 

VI = 10mV 

M = ± 50 kHz 

VCC = 9 V 

VI = 10mV 

t.f = ±50 kHz 

Vcc = 12 V 

(-3dB) 

Vcc = 6 V 

(-3dB) 

VCC = 9 V 

(-3dB) 

VCC =12V 

VI = 10mV 

t.f = ± 50 kHz 

m =0,3 
VCC = 6 V 

VI = 10mV 

t.f =±50kHz 

m = 0,3 

VCC = 9 V 

VI = 10mV 

M = ±50 kHz 

m =0,3 
VCC = 12 V' 

. fo = 5,5 MHz, f m 1 kHz 

Min. Typ. Max. 

ICC 10 mA 

ICC 12 mA 

ICC 17 mA 

Veff 
Va 0,53 

V{rms) 

Veff Va 0,88 
V{rms) 

-

Veff 
Va 1,2 V{rms) 

VI 50 IlV 

VI 50 

VI 50 p.V 

50 dB 

50 dB 

50 dB 



STATIC CHARACTERISnCS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Total harmonie distortion 
Distorsion harm.0nique 

1 nput resistance 
Résistance d'entrée 

Input capacitance 
Capacité d'entrée 

Minimalload resistanœ 
Résistance de charge minimale 

Output resistance 
Résistance de sortie 

Test conditions 
Conditions de mesure 

V, = 10 mV 
6.f = ± 25 kHz 

VCC = 6 V 

V, =10 mV 
M =± 25 kHz 

VCC = 9 V 

V, = 10 mV 

6.f = ± 25 kHz 

VCC = 12 V 

VCC = 6 V 

VCC = 9 V 

VCC = 12 V 

VCC =6 V 

VCC =9 V 

VCC = 12 V 

d =3% 
6.f = ± 50 kHz 

\lCC = 6 V 

d =3% 
lit = ± 50 kHz 
VCC =9 V 

d =3% 

lit = ± 50 kHz 

VCC = 12 V 

VCC = 6 V 

VCC =9 V 

VCC =: 12 V 

TAA 661 A, TAA 661 B, TAA 661 BC 

fa = 5,5 MHz, f m = 1 kHz 

Min. Typ. Max. 

d 1 % 

d 1 % 

d 1 % 

R, 2,5 kQ 

R, 2,5 kQ 

R, 2,5 kQ • C, 9 pF 

C, 9 pF 

C, 9 pF 

RL 2,5 ·kQ 

RL 2,5 kQ 

RL 2,5 kQ 

RO 200 Q 

RO 150 Q 

RO 100 Q 
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TAA 661 Ar TAA 661 Br TAA 661 BC 

AM REJECTION 
REJECTION OE LA MODULATION D'AMPLITUDE 

PHASE SHI FT NETWORK 
RESEAU DE DEPHASAGE 

C1 
C2 
R1 

C1 

L 

18 pF 
100 pF 

18k.Q 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE MESURE 

FM fa 5,5 MHz 
t.f ± 50 kHz 
f m 1 kHz 

AM: fa 5,5 MHz 
m 0,3 
f m 1 kHz 

AM rejectian 
La réjection de la modulation d'amplitude est égale à 20 log 

TYPICAL AM REJECTION VERSUS INPUT LEVEL 

Selective 
m illivaltmetre 
Mill ivoltmètre 
sélectif 

Va (FM) 

Va (AM) 

VALEUR MOYENNE DE LA REJECTION AM EN FONCTION DU NIVEAU D'ENTREE. 
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Réjection AM 
AM réjection 

dB 

65 

60 

55 

50 

45 

/ 
1 

7 
V \ 

40 

35 
\../ 

30 
4 

L \ 
/ \ 

- V "'-\ V --i--_ 
/ 

1\ / --
4 



TAA 661 A, TAA 661 B, TAA 661 BC 

TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE 

Cl=100pF 

C2 = 18 pF 

Rl = 18 kil 

5 nF 

5(1) 

7 
(3) (5) 

9 

0,1 ,F l 1" ,F 

C2 

Cl 

13-
(7) 

(4) 
8 

TO,ll'F 

* 
14 (8) 

(6) 
2 (10) 

12 

Rl 

La: 

Coil form 
Mandrin 

Ferrite slug 
Noyau ferrite 

Winding 
Bobinage 

CR/26/14 

H 60 - 3,85 X 13 

32 turns tight wound 
ri> = 0,1, enameled wire 
32 spires join tives 
Fil ri> = 0,7, double couche émail. 

TYPICAL APPLICATION in a TV sound section (intercarrier system) 
SCHEMA D'UTILISA TlON du TAA 661 dans la section son d'un récepteur de télévision 
(système interporteuse) 

A 

VideaO---1 
signal 
Signal 
vidéo 

C2 56 pF 

r----~5(1) 

C5 
O,ll'F 

II 
CO 

100 
pF 

13 
(7) 

T C70,l"F ~BF 

- cé 

14 (8) 

(6) 
12 

2 (10) 

L2 
RO 
18 
kS1 

C80,l1'F
T • NB. - Numbers in brackets refer to TAA 661 A (TO-l0D case) 

Les numéros entre parenthèses se rapportent au TAA 667 A (boitier TO- 7.00) 

11 and L2 : 
et 

Coil form 
Mandrin 

C5/24/14 

Ferrite slug 
Noyau ferrite 

H 60 - 3,85 X 13 

Winding 
Bobinage 

L 1 46 turns tap 6 turns fram 
ground end . 
.p = 0,1 enameled wire 
4S spires avec prise à 6 spires 
à partir du point froid. 
F il if! = 0,1 double couche émail. 

L2 32 turns 
if! = 0,1 enameled wire 
32 spires 
Fil if! = 0,7 double couche émail. 
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TAA 661 A, TAA 661 B, TAA 661 SC 

TYPICAL APPLICATION in TV receivers ACF stage 
SCHEMA D'UTILISA TlON dans l'étage CAF d'un récepteur de télévision 

(Fig.1) 

1 F video carrier 38,9 MHz or 
1 F sound carrier 39,2 MHz 
(French standart) 
Porteuse FI image 38,9 MHz ou 
porteuse FI son 39,2 MHz 
(Standard français) 

7,7 

4,'oF 114"OF 

12 V 

1 1 
~ 

4,7 ntl 

TAA 661 BC 14 

Frequency control 
voltage 
Tension de commande 
de fréquence 

*L = 0,181lH (forf=38,9MHzj" 

Q = 70 

5,7 1----'3~6-1-__ .1_- I ___ A-__ -l-___ I-__ -Ii-4.:..:2=--__ F{V!') 

'3,7 f-----------+-~--------------

OUTPUT VOLTAGE VERSUS INPUT VOLTAGE FREQUENCY 
COURBE DE TENSIQN DE SORTIE EN FONCTION DE LA FREQUENCE A L'ENTREE 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage peak to peak 
Variation de tension de sortie crête à crête 

Output voltage 
Tension de repos 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

vOPP 

Vo 

fa = 38,9 MHz 

fEST CONDITIONS Pins 
CONDITIONS DE 

MESURE 
Broches 

VCC = 12 V 
14 

M =± 0,75 MHz 

(Fig. 1) 

VCC = 12 V 14 

TAA 661 BC 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

4,5 

6 

UNITS 
UNITES 

V 

V 
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GENERAL DESCRIPTION 

TAA 930 A ,TAA 930 AC 
TAA 930 B , TAA 930 BC 

IF AMPLIFIER-LIMITER AND FM DETECTOR 
AMPLIFICATEUR-LIMITEUR FI ET DEMODULATEUR FM 

The TAA 930linear integrated circuit comprises a four stage 1 F amplifier-limiter, a balanced coïncidence FM detector 
and a voltage regulator which enables the circuit to work over a large supply voltage range. Demodulater twing requires 

just a 'Oimple single winding coil. 

The TAA 930 is particularly intended for use in the sound section of television receivers which use the intercarrier 
system. 

The T AA 930 is intended for use in TV receivers ACF stages: frequency range 30 MHz ta 40 MHz. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le circuit intégré linéaire TA A 930 comprend un amplificateur-limiteur, un démodulateur FM symétrique à coihcidence 
et un stabilisateur de tension qui assure un fonctionnement correct dans une large gamme de tension d'alimentation. 
L'accord du discriminateur ne nécessite qu'un seul bobinage. 

Le TAA 930 est particulièrement destiné à l'amplification et à la démodulation des signaux modulés en fréquence dans 
la section son des récepteurs de télévision aux normes CCI R utilisant le système interporteuse. 

Le TAA 930 est destiné aux applications de contrôle automatique de fréquence: gamme de fréquence de 30 à 40 MHz. 

~ THOMSON· CSF 
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T AA 930 A, T AA 930 AC, T AA 930 B, T AA 930 BC 

PINS CONFIGURATION 
BROCHAGES 

TO-116 (CB-2) 

DUAL IN UNE 
PAèKAGE 
BOÎtier enfichable 

~ 
Top view 
Vue .de dessus 

on ri ri ri ri ri nl RI3 12 11 10 9 8 

01 2 3 4 5 6 7 
~w LJ LJ LJ LJ LJ U! 

TAA 930 A - TAA 930 AC 

1 Output 
Sortie 

2 Phase shift decoupling 
Découplage déphaseur 

3 Not to use 
Ne pas utiliser 

4 
Input 
Entrée 

5 Decoupling 
Découplage 

6 Decoupling 
Découplage 

7 
Ground 
Masse 

2/8 

?ao 

CB-21 

DUAL IN UNE 
PACKAGE 
Boitler enfichable 

f1II/fIJ 

Top view 
Vue de dessus 

AnAn AnA 
~~~:~_~_9_~ i 
01 2 3 4 5 6 7 
U\:jU\:jU\:jU 

TAA 930 B - TAA 930 BC 

8 Ground 
Masse 

9 Phase shift input 
Entrée déphaseur 

10 Limiter 
Limiteur 

11 Limiter 
Limiteur 

12 Phase shift output 
Sortie déphaseur 

13 +V CC 

14 HF filter 
Filtre HF 



SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 

4 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Power dissipation 
Dissipation de puissance" 

Operating temperature 
Température de fonctionnement 

Storage temperature 
Température de stockage 

Note1: Above 25°C derate at 4,8 mW/oC 
Au·dessus de 25°C diminuer de 4,8 mW!"C 

TAA 930 A, TAA 930 AC, TAA 930 B, TAA 930 BC 

2 12 11 

J 

-

la 

VCC 15 

P tot 600 

Toper 
0 

+70 

Tstg 
-20 

+150 

14 +v 
cc 
13 

y 

1 

r-o 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

mW 

oC 

oC 

oC 

oC 
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T AA 930 A, T AA 930 AC, T AA 930 B, T AA 930 BC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Power supply current drain 
Courant total consommé 

Audio output voltage 
Tension 8F de sortie 

Input limiting voltage (threshold) 
Tension d'entrée au sp.llil de limitation 

AM rejection (see curve) 
Réjection de la modulation d'amplitude 
(voir courbe) 

Total harmonie distortion 
Distorsion harmonique 

1 nput resistance 
Résistance d'entrée 

Input capacitance 
Capacité d'entrée 

Minimal load resistance 
Résistance de charge minimale 

Output resistance 
Résistance de sorti!! 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VCC = 9 V 

VCC - 12 V 

VI = 10mV 

L'If = ± 50 kHz 

VCC = 9 V 

VI = 10 mV 

6f = ± 50 kHz 

VCC = 12 V 

(-3dB) 

VCC - 9 V 

(-3 dB) 

VCC =12V 

VI =10mV 

6f = ± 50 kHz 

m = 0,3 

VCC = 9 V 

VI = 10mV 

6f =±50kHz 

m = 0,3 

VCC = 12 V 

VI =10 mV 

L'If = ± 25 kHz 

VCC = 9 V 

VI = 10 mV 

.6.f = ± 25 kHz 

VCC = 12 V 

VCC = 9 V 

VCC = 12 V 

VCC = 9 V 

VCC = 12 V 

d =3% 

6f = ± 50 kHz 

VCC = 9 V 

d =3% 

6f = ± 50 kHz 

VCC = 12 V 

VCC = 9 V 

V CC = 12 V 

Min. Typ. Max. 

ICC 12 mA 

ICC 17 mA 

Veff Vo 0,75 
V(rms} 

Vo lA 
Veff 
V(rms} 

VI 50 JlV 

VI 50 JlV 

55 dB 

55 dB 

d 1 % 

d 1 % 

RI 15 kn 

RI 15 kn 

CI 8 pF 

CI 8 pF 

R
L 2 kn 

R
L 2 kn 

RO 150 n 

RO 100 n 



T AA 930 A, T AA 930 AC, T AA 930 B, T AA 930 BC 

AM REJECTION 
REJECTION DE LA MODULATION D'AMPLITUDE 

PHASESHIFT NETWORK 
RESEAU DE DEPHASAGE 

Cl 
C2 
Rl 

18 pF 
100 pF 

18kD. 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE MESURE 

FM 

AM: 

AM rejection 

5,5 MHz 
± 50 kHz 
1 kHz 

5,5 MHz 
0,3 
1 kHz 

La réjection de la modulation d'amplitude est égale à 20 log 

TYPÎCAL AM REJECTION VERSUS INPUT LEVEL 

Selective 
millivoltmetre 
Millivoltmètre 
sélectif 

V o (FM) 

Vo (AM) 

VALEUR MOYENNE DE LA REJECTION AM EN FONCTION DU NIVEAU D'ENTREE 

dB 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

Réjection AM 
AM réjection 

If ~ 
1 

6 8
100 

-/v 
~"" / '\ 

~ 
1"-- ......... 

VI (mV) 
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T AA 930 A, T AA 930 AC, T AA 930 B, T AA 930 BC 

TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE 

+VCCo--------+------~ 

13 

Il~5 

14 
10 

5nF. 

RD 
18 
kn 

!}--oVO 

La: 

Coil form 
Mandrin 

Ferrite slug 
Noyau ferrite 

Winding 
Bobinage 

CR/26/14 

H 60 - 3,85 X 13 

32 turns tight wound 
cp :=: 0,1, enameled wire 
32 spires jointives 
Fil rI>:=: 0,1, double couche émail. 

TYPICAL APPLICATION in a TV sound section (intercarrier system) 
SCH EMA D'UT! LISA TION du TAA 661 dans /a section son d'un récepteur de télévision 
(système interporteuse) 

6/8 
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O'l/lF

1 
~~51 

, " 

10 

g" 

50F l 

11 

12 

RD" 
L2 18 

kn 

L 1 and L2 : 
et 

Coil form 
Mandrin 

C5/24/14 

Ferrite slug 
BF Noyau ferrite 

H 60 . 3,85 X 13 

~ Winding 
BObinage 

Ll 

L2 

46 turns tap 6 turns from 
ground end. 
</!:=: 0,1 enameled wire 
4S spires avec prise à 6 spires 
à partir du point froid. 
Fil ri> = 0,1 double couche émail. 

32 turns 
ri> = 0,1 enameled wire 
32 spires 
Fil rI>:=: 0,1 dOUble couche émail. 



T AA 930 AC; T AA 930 BC 

TYPICAL APPLICATION in TV receivers ACF stage 
SCHEMA D'UTILISATION dans l'étage CAF d'un récepteur de télévision 

Figure 1 

IF video carrier 38,9 MHz or 
IF sound carrier 39,2 MHz 
(French standart) 
Porteuse FI image 38,9 MHz oU 
porteuse FI son 39,2 MHz 
(Standard français) 

Ve~ 

+Vcc 12V 
Foreselector drawer 
Tiroir présélecteur 

1 • 
o.,~' 

100 kn 

Frequency control 
voltage 
Tension de commande 
de fréquence 

r-- -----
1 1 Tuner 
1 VHF ou UHF 

L ______ _ 

L = 0,22 J1H (for f = 39,2 MHz) 

Q = 70 

8,7 r-------------------------------------------------------------

5,7 
32 33 34 

2,7r---------------------------- ----------------------------------

OUTPUT VOLTAGE VERSUS INPUT VOLTAGE FREQUENCY 
COURBE DE TENSION DE SORTIE EN FONCTION DE LA FREQUENCE A L'ENTREE 
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T AA 930 AC, T AA 930 BC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage peak to peak 
Variation de tension de sortie cr{}te à cr{}te 

Outpùt voltage 
Tension de repos 

8/8 
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SYMBOLS 
SYMBOLES 

vOPP 

Vo 

TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS 

CaNDIT/ONS DE VALEURS 
MESURE MIN. TYP. MAX. 

UNITES 

V CC = 12 V 
{Fig. 1) 5 V b.F =± 1 MHz . 

VCC = 12 V {Fig. 1) 6 V 



GENERAL DESCRIPTION 

TBA 120 ,TBA 120 A 

AMPLIFIER-LIMITER IF AND DETECTOR FM 
AMPLIFICATEUR-LIMITEUR FI ET DEMODULATEUR FM 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

Linear integrated circuits TBA 120, TBA 120 A includes an amplifier-limiter, a coincidence FM detector and a voltage 
regulator which enable the circuit to work over a large supply voltage range. Oemodulator twing requires just a simple 
single winding coil. 

They TBA 120, TBA 120 A are particularly intended for use in the sound section of television receivers which use the 
inter-carrier system (CCI R standard) and in frequency modulation radio receivers. 

These circuits are supplied, a required, either in "dual-in-line" or in "quad-in-line" 14leads plastic case. 

DESCRIPTION GENERALE 

Les circuits intégrés linéaires TBA 120, TBA 120 A comprennent un amplificateur-limiteur, un démodulateur FM à 
coïncidence et un stabilisateur de tension qui assure un fonctionnement correct dans une large gamme de tension 
d'alimentation. L'accord du discriminateur ne nécessite qu'un seul bobinage. 

Les circuits TBA 120, TBA 120 A sont particulièrement destinés à l'amplification et à la démodulation de signaux 
modulés en fréquence dans la section son des récepteurs de télévision aux normes CCIR utilisant le système inter­
porteuse et dans le récepteur de radio à modulation de fréquence. 

Ils sont livrables aux choix en deux bOÎtiers: bOÎtiers plastiques "dual-in-line" et "quad-in-line". 

~ THOMSON·CSF 
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TBA 120, TBA 120 A 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

Case 
BOÎtier 

TO-116 (CB-2l 

14 

TBA 120 

LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Ambient temperature 
Température ambiante 

Storage temperature 
Température de stockage 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

215 

248 

7 

Top views 
Vues de dessus 

VCC 

T amb 

Tstg 

Ptot 

14 

Case 
BOÎtier 

CB-21 

TBA 120 A 

7 --18 

-15 
+70 

-40 

+125 

400 

8 

V 

oC 
oc 

oC 
oC 

mW 



SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 

11 22 kn ,... ~ 

2,~ 
~ 

~ 
~ 

~ 

TBA 120, TBA 120 A 

.... .... ..... .... .... Q ~. JII""T .... ~ . ..... 
2,4 kn 

7 

~ 2,4 kn 
v 

J\ 
~ 

~ V \ 
J\ ) 
~ 

2,4 kn 2~ 

2~ V ~ "1....-J" 
9 

~ 

~ 
.t 3,6 kn 2 

2,6 kn 1~ 
v 

l 
~ 

~~ 
n 

30--o-n rLA ? 
v 

r l 10 

3~ 

30M ~ 1,5 kn 13 
~ 

2~ 

• 
7\ 2~ 

3.2Pn 

~ 
7\ 2,4 kn 

~n 

~ 
~ 

2,4 kn 
30Û!1 

~ 
~ 

~ 2,4 kn ~ 
300n ~ ... 

1 
14 
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TBA 120, TBA 120 A 

TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE 

+12V 

10 nF 22 nF 1 J.lF r ~ o Vs 

0,1 J.lF 

22 nF L2 1,5 nF 

l'"' 
, , 

APPLICATION CIRCUIT 
SCHEMA D'UTILISATION 

o Vs 

C1 

L 1 CG R1 

USE - UTILISA TlON 

5,5 MHz 10,7 MHz mono 10,7 MHz stereo 

1 

Cl 47 pF 27 pF 47 pF 

C2 220 pF 120 pF 150 pF 

C3 22 nF 22 pF 470 pF 

C4 56 pF 27 pF 30 pF 

C5 56 pF 27 pF 30 pF 

C6 1,5 nF 470 pF 330 pF 

Ll 20 flH 20 flH 15 flH 

L2 8 flH 8 J1H 12 flH 

Rl 00 00 1 kQ 

415 

250 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Supply current 
Courant d'alimentation 

IF amplification f = 5,5 MHz 
Amplification FI 

1 F threshold ~utput voltage 
TenSion de sortie FI au sooll de limitation 1 

1 VI = 10 mV 

AF output voltage 
Tension de sortie BF 

Total harmonie distortion 
Distorsion.harmonique totale 

Input limiting voltage (threshold) 
Tension d'entrée au seuil de limitation 

Input impedance 
Impédance d'entrée 

Output impedance 
Impédance de sortie 

Attenuation 
Atténuation 

Output continuous voltage 
Tension continue de sortie 

1 

1 

1 

1 

f = 5,5 MHz 

8. f = ± 25 kHz 

fmod = 1 kHz 

Q "" 45 

VI =10mV 

f = 5,5 MHz 

L'If = ± 50 kHz 

fmod = 1 kHz 

Q "" 45 

VI =10mV 

f = 5,5 MHz 

8.f = ± 25 kHz 

fmod = 1 kHz 

Q "" 45 

f = 5,5 MHz 

8.f = ± 50 kHz 

fmod = 1 kHz 

Q "" 45 

f = 5,5 MHz 

f = 10,7 MHz 

VI =0 

VI =10mV 

ICC 

AV 

1 

1 

Vo 

1 

d 

1 VI 
1 

1 

ZI 

ZI 

Zo 

VOmaxf(R) 
V Omin 

VOM 

f = 5,5 MHz 
AM rejection ratio 8.f ~"OkH, IJ Réjection de modulation d'amplitude 

f od= 1 kHz 

1 

:od = 30 % L ___ 

1 

1 

1 

1 

1 

TBA 120, TBA 120 A 

Min. 

12,5 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. M"f: 
16,5 20,5 1 mA 

60 dB 

240 mV 

0,6 0,85 

1,2 1.7 

1,8 3 

50 100 

15/7,8 

7,2/6,2 

1,9 2,6 3,3 

60 

6,1 7,3 8,6 

55 

1 

Veff 

V(rms) 

% 

IlV 

kn/pF 

1 kn/pF 

k!1 

dB 

V 

1 

dB 

l._. ____ 
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DESCRIPTION GENERALE 

TYPICAL APPLICATION: GENERAL PURPOSE 

TBA331 

DlFFERENTIAL AMPLIFIER + 3 TRANSISTORS 
AMPLIFICATEUR DIFFtRENTIEL + 3 TRANSISTORS 

The TBA 331 consists of five silicon NPN transistors on a common monolithic substrate in a Jedec TO-116 14-lead 
dual-in-line plastic package. Two transistors are internally connected to form a differential amplifier. 

The transistors of the TBA 331 are weil suited to low noise general purposes and to a wide variety of applications in low 
power systems in the OC through VHF range. 

They may be used as discrete components in conventional circuits, in addition, they provide the very significant inherent 
integrated circuit advantages of close electrical and thermal matching. 

DESCRIPTION GENERALE 

APPLICA TlONS GENERALE 

Le circuit TBA 331 est constitué de 5 transistors NPN silicium intégrés sur un substrat monolithique. 

Deux d'entre eux sont intérieurement connectés pour composer un amplificateur différentiel. 

Ces transistors sont particuli(}rement adaptés pour des applications générales à faible bruit, faible puissance dans des gammes de fréquence 

allant du continu jusqu'aux VHF. 

Ils peuvent IJtre utilisés comme des composants discrets conventionnels. De plus ils offrent les avantages inhérents aux circuits intégrés 

en particulier en ce qui concerne les appariements électriques et thermiques. 

~THOMSON-CSF 
DMSION SEMlCOPOJeTELJlS 
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TBA 331 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Case TO-116 (C8-2) 
BOÎtier 

1 Cl 

2 81 

3 E 1- E2 

- 1--. 

4 82 

5 C2 

6 83 

7 E3 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 

2 1 
;> 1;> 

~ 

0 
3 

2/8 

?1;4 

Top view 
Vue de dessus 

14 8 
nnnnnnn 

D • " ",' r .. : Il 

UUUUUUU 
1 7 

8 C3 

9 84 

10 E4 

11 C4 

12 85 

13 E5 
substrate 
substrat 

14 C5 

5 4 8 11 14 
1;> ;> 1;> 1;> 4:> 

~ ~3 ~ ~5 

Substrate 
() 0 Ô C) Substrat 

6 7 9 10 12 13 



LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector substrate voltage 
Tension collecteur substrat 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Power dissipation t = 550C 
Dissipation de puissance amb 

Storage temperature 
Température de stockage 

Junction temperature 
Température de jonction 

Tamb = 25°C 

1 tra nsistor 1 

5 transistors! 

min 
max 

VCBO 20 

VCEO 15 

VCSO 20 

VEBO 5 

IC 50 

Ptot 300 
Ptot 600 

- 25 
\tg +125 

Tj 
0 

+125 

TBA 331 

rUnless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

V 

mA 

mW 

mW 

Oc 

oC 

The collector of each transistor of the TBA 331 is isolated from the substrate by an integral diode. The substrate 
(terminal 13) must be connected to the most negative point in the external circuit to maintain isolation between 
transistors and to provide for normal transistor action. 

Le collecteur de chaque transistor du TBA 331 est isolé du substrat par une diode intégrée. 
Le substrat (sortie 13) doit être connecté au point le plus négatif du circuit pour assurer un isolement convenable entre les collecteurs 
des différents transistors. 
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TBA 331 

GENERAL CH.ll.Rf-\CTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

Tamb = 25° C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Collector-base eut off current 
VCB ==10V lE = 0 

Courant residuel collecteur-base 

Collec~>r eut-off current V CE == 10V lB == 0 
Courant résiduel du collecteur 

Collector-base vo Itage 
lE == 0 IC = 10llA Tension collecteur-bC!se 

Collector-emitter voltage 
lB == 0 IC == 1 mA 

Tension collecteur-émetteur 

Collector-substrate voltage 
ICS=O IC == 10llA 

Tension collecteur substrat 

Emitter-base voltage 
IC == 0 lE == 10llA 

Tension émetteur-base 

Collector-emitter saturation voltage 
IC == 10mA lB == lmA 

Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter voltage VCE ==3V IE == lmA 

Tension base-émetteur VCE ==3V IE ==10mA 

Static forward current transfert ratio V CE == 3V IC == 10llA 

Valeur statique du rapport de transfert VCE ==3V IC==lmA 
direct du courant 

V CE ==3V IC==10mA 

Transition frequency 
VCE == 3V IC== 3mA 

Fréquence de transition 

Noise figure VCE ==3V IC==1001lA 
Facteur de bruit f== 1 kHz RL ==lkU 

Input impedance VCE == 3V IC==lmA 

Impédance d'entrée f == 1 kHz 

Forward current transfer ratio VCE ==3V IC==lmA 
Rappon de transfert direct du courant f == 1 kHz 

Reverse voltage transfer ratio V CE == 3V IC == 1 mA 
Rapport de transfert inverse de la tension f == 1 kHz 

Output admittance VCE == 3V IC==lmA 
Admittance de sonie f == 1 kHz 

1 

4/8 
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Each transistor 
Chaque transistor 

ICBO 

ICEO 

VCBO 

VCEO 

VCSO 

V EBO 

VCE sato 

V BE 
V BE 

h21 E 

h21E 

h21 E 

fT 

F 

h 11e 

h21e 

h12e 

h22e 

Min. 

20 

15 

20 

5 

40 

300 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,02 40 nA 

0,5 pA 

60 V 

24 V 

60 V 

7 V 

0,23 V 

0,7 V 

0,8 V 

54 

100 

100 

550 MHz 

3,25 dB 

3,5 Hl 

110 

1,8.10-4 

15,6 MS 



GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

Input admittance 
Admittance d'entrée 

Forward transfer admittance 
Admittance de transfert direct 

Reverse transfer admittance 
Admittance de transfert inverse 

Output admittance 
Admittance de sortie 

Co Ilector-substrate capa cita nce 
Capacité collecteur substrat 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Base-emitter current temperature 
coefficient 
Coefficient de température du courant 

base émetteur 

Input offset voltage temperature 
coefficient 
Coefficient de température de la tension 
de décalage à l'entrée 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE= 3V IC= 1 mA 

f = 1 MHz 

V CE =3V IC=1mA 

f = 1 MHz 

VCE =3V IC= 1mA 

f = 1 MHz 

VCE =3V IC=1mA 

f = 1 Ml-lz 

V EB = 3V IC =0 

VCB = 3V lE = ° 
VCS = 3V IC =0 

VCE = 3V IC=1mA 

VCE =3V IC=1mA 

MATCHING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES D'APPARIEMENT 

1 nput offset current VCE = 3V IC=1mA 
Courant de décalage à l'entrée 

Input offset voltage V CE = 3V IC=1mA 
Tension de décalage à l'entrée 

1 nput offset voltage VCE =3V IC=1mA 
Tension de décalage à l'entrée 

Input offset voltage V CE =3V IC=1mA 
Tension de décalage à l'entrée 

Each transistor 
Chaque transistor 

Y11e 

Y21e 

Y12e 

Y22e 

C11b 

C22b 

CCS 

~VBE 
---
~t 

~ IV B::-VBE211 

II B1 -1 B2 1 

1 VBE1-VBE21 

1 VBE3-VBE41 

IVBE4-VBE51 

TBA 331 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires! 

Min. Typ. Max. 

0,3 +jO,04 mS 

31 +j 1,5 mS 

See curve 
Voir courbe 9 

0,01 +jO,03 mS 

0,6 pF 

0,58 pF 

2,8 pF 

- 1,9 mV/oC 

1,1 !lV/OC 

0,3 2 !lA 

0,45 5 mV 

0,45 5a mV 

0,45 5 mV 

5/8 

257 

• 



TBA 331 

TYPICAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

Static forward current transfer Base emitter voltage and input offset 
ratio voltage 
Valeur statique du rapport de trans- Tension base emetteur et tension de deca-
fert direct du courant lage à rentrée 

..---,-----r--r-r-r----r--,--,r-r-.--,---,--r-r-, h21 E X V B E( v t---,-,--r-r-r--,---r-,.--rr----,--,.-----,-"I VB EC
V 

BE21 
1 h

21Ey 
(mV) 

'21E 

120 

100 
T 
+ 

1 ,-

1 nput offset current for methoded tran­
sistors part. 
Courant d'entrée pour une paire de transistors 

II
B1

-I
B2

1 appareillés: 

(MA) ~ = 
4 

2 

10-2 1 1 

2 4 68 

1,1 

IC(mA) 
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TBA 331 

TYPICAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

Input admittance 
Admittance d'entrée 

b11e r-~'-'--r~-'~--'-'-'-~-' b12e 

912e 
(mS) 

o 

Reverse transfer admittance 
Admittance de transfert inverse 

911e 

(mS) 
4 _____ _ 

3 

2 .-+ 

2 5 2 5 2 5 2 
10-1 100 10 1 102 

Forward transfer admittance 

b21e 
Admittance de transfert direct 

921e 
(mS) 

40 

20 

0 

-20 -

-40 
2 5 2 

10-1 100 

-0,5 

-1 
5 

f (MHz) 

468 2 468 

102 f (MHz) 

Output admittance 
Admittance de sortie 

7/8 
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TBA 331 

TYPICAL CHARACTERISTICS 

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES 

fT 

(MHz) 

800 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

+-f--t -j-----r.--+ 
j t '1 . 1 1 

1 i , 
.t--j-+-

600t---_~ ___ ~~---.--.-- r--~ 
1 

400 

200 __ LJ 

-L 

2 4 6 8 le (mA) 

8/8 
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F 
(dB) 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

Noise figure 
Facteur de bruit 

468 
10-1 

2 4 6 8 
le (mA) 



TBA 341 

DUAL DIFFERENTIAL AMPLIFIER 
DOUBLE AMPLIFICATEUR DIfFERENTIEL 

GENERAL DESCRIPTION 

TYPICAL APPLICATION: DUAL INDEPENDENT DIFFERENTIAL AMPLIFIER 

The TBA 341 is a silicon monolithic integrated circuit, and it consists of two independent differential amplifiers 
with associated constant - current transistors. 
It is supplied in a Jedec TO-116 14-lead dual-in-line plastic package. 
The monolithic construction of the TBA 341 provides close electrical and thermal matching of the amplifiers. 
The six NPN transistors exhibit low 1/f noise and a value of fT in excees of 300 MHz, therefore they may be used 
from OC to 120 MHz in low-power applications. 

DESCRIPTION GENERALE 

DEUX AMPLIFICA TEURS DIFFERENTIELS INDEPENDANTS 

Le circuit intégré monolithique TBA 341 est constitué de deux amplificateurs différentiels indépendants, associés chacun a un transistor 
a courant constant. 
La construction monolithique du TBA 341 garantit un bon appariement thermique et électrique des amplificateurs. 
Les six transistors NPN ont un faible niveau de bruit (en 1 If) et une fréquence de transition supérieure à 300 MHz. 
Ils peuvent donc étre utilisé pour les applications à faible puissance dans une gamme de fréquence allant du continu jusqu'à 120 MHz. 

~THOMSON-CSF 
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TBA 341 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Case TO-116 (CB-2) 
BOÎtier 

Top view 
Vue de dessus 

1 Cl 

2 B 1 

3 B3 

4 E3 

5 
Substrate 

Substrat 

6 B5 

7 CS 

2 1 
c:> () 

~ 

~ 
C 2 3 

2/10 
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nnnnnnn 
14 8 

"", D 
1 7 
UUUUUUU 

8 C6 

9 B6 

10 
Not to be used 

Ne pas utiliser 

11 84 

12 E4 

13 B2 

14 C2 

14 13 9 8 7 6 
} () ) () () } 

* ~6 * ~ 
Substrate 

Substrat 
0 

1~ g 5 



LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABS 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector substrate voltage 
Tension collecteur substrat 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Power dissipation Tamb= 5~C 
Dissipation de puissance 

Storage temperature 

Température de stockage 

Junction temperature 

Température de jonction 

1 transistor 

6 transistors 

min 

max 

min 

max 

VCBO 

VCEO 

VCSO 

VEBO 

IC 

Ptot 

\tg 

Tj 

TBA 341 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

1 
20 V 

15 V 

20 V 

5 V 

50 mA 

300 mW 

600 mW 

- 25 Oc 
+ 125 Oc 

0 Oc 
+ 125 Oc 

The collector of each transistor of the TBA 341 is isolated from the substrate by an -integral diode. The substrate 
(terminal 5) must be connected to the most negative point in the external circuit to maintain isolation between tran­
sistors and to provide for normal transistor action. 

Le collecteur de chaque transistor du TBA 341 est isolé du substrat par une diode intégrée. 

Le substrat (sortie 5) doit être connecté au point le plus négatif du circuit pour assurer un isolement convenable entre les collecteurs des 
différents transistors. 
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TBA 341 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Collector-base cut of current VCB =10V IE=O 
Courant résiduel collecteur base 

Collector-base voltage 
lE =0 IC= 10 !-lA 

Tension coUecteur-base 

Collector-emitter voltage 
lB =0 IC= 1mA 

Tension collecteur-emetteur 

Co Ilector-substrate vo Itage 
ICS=O IC=10!-lA 

Tension collecteur substrat 

Emitter-base voltage IC=O lE = 10 mA 
Tension émetteur-base 

VCB = 3V IC=50I..IA 

Base-emitter voltage VCB =3V IC=1mA 

Tension base-émetteur VCB =3V IC=3mA 

VCB =3V IC=10mA 

Base-emitter voltage temperature 
coefficient VCB = 3V IC=1mA 
Coefficient de température de la tension 

base-émetteur 

---

Transition frequency VCE =3V IC=3mA 
Fréquence de transition 

Noise figure V CE =3V f =1MHz 
Facteur de bruit 

Input impedance VCE =3V IC=1mA 
Impédance d'entrée f = 1 kHz 

--f---- -

Forward current transfer ratio VCE =3V IC=1mA 

Rapport de transfert direct du courant f = 1 kHz 

! 
--

Fjeverse voltage transfer ratio V CE =3V IC=1mA 

Fiapport de transfert inverse de la tension f = 1 kHz 

Output admittance VCE =3V IC=1mA 
Admittance de sortie 

1. 
f = 1 kHz' 

4/10 

264 

(each transistor) 
(chaque transistor) 

ICBO 

VCBO 

VCEO 

VCSO 

VCEO 

V BE 
VBE 
V BE 
VBE 

t. VBE 

t.t 

fT 

F 

h11e 

h21e 

h12e 

h22e i 

Min. 

20 

15 

-~~ 

20 

5 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,002 100 nA 

60 V 

24 V 

60 V 

7 V 

0,63 0,7 V 

0,715 0,8 V 

0,75 0,85 V 

0,8 0,9 V 

-1,9 mV/oC 

550 MHz 

3,25 dB 

3,5 kSi. 

110 

1,8.10-4 

15,6 !-lS 



TBA 341 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS t = 250 C (each differential Amplifier) 
CARACTERISTIQUES ETECTRIQUES amb (chaque Amplificateur différentiel) 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontrairesJ 

1 nput offset current 
Courant de décalage à l'entrée 

Base current (input current) 
Courant base (courant d'entrée) 

Collector current ratio 
Rapport des courants collecteurs 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IE3 = IE4 = 2mA 

VCS = 3 V 

I E3 = IE4 = 2mA 

VCB = 3V 

IE3 = IE4 = 2mA 

II S1 - IB2 1 

IIS5- IS61 

IC1 or IC5 

ïC;ouï~ 

Min. Typ. Max. 

0,3 2 ~A 

10 24 flA 

0,98 1,02 _1i!_~_~_ 
----------~------~-------------~----

1 nput offset voltage 
Tension de décalage à l'entrée 

or - ou 

IVBEÇVBE61 

0,45 5 mV 

------------- -------- -----+---------------+----------+--------+-----------------1------

Input offset voltage temperature 
coefficient 
Coefficient de températu,e de la tension 

de décalage à l'entrée 

IE3 = IE4 = 2mA 

VCB = 3V 

LiIVSE,-VBE21 
----Li-t---

or - ou 

LilVSEÇVBE61 

6t 

1,1 flV /O C 

- - r- -- ---------- f____-- ----+-------------+------

Input admittance 
Admittance d'entrée 

Forward transfer admittance 
Admittance de transfert direct 

VCS=3V-IC=1,25rnA 

f = 1 MHz 

VCs=3V IC=l,25mA 

f = 1 MHz 

-----------------t
IVCS

=3V IC=l,25mA 
Output admittance 
Admittance de sortie 

1 nput admittance 
Admittance d'entrée 

f = 1 MHz 

y 11 
(note 1) 

(note 1) 

(note 1) 

(note 2) 

O,22+jO,l mS 

-20 +jO mS 

-O,01+jO mS 

0,55 +jO mS 

- ~vœ=3~ ~c'":,::-; 
--------------- ------ ----------- ---~--------f____- ----+------ --------+-------

Reverse transfer admittance Vœ =3V IC=2,5mA 
Admittance de transfert inverse 1 f = 1 MHz 

(note 2) 
------ r--- ----------1-- -----------+-------

Forward transfer admittance IVCB=3V IC= 2,5mA 

Admittance de transfert direct' f = 1 MHz 

--~~---~--+----
Output admittance 
Admittance de sortie 

1 
1 
Noise figure 
Facteur de bruit 

I
v CS=3V IC=2,5mA 

1 f = 1 MHz 

! 

f = 100MHz 

_________________________ ...L... 

Y21 
(note 2) 

Y22 
(note 2) 

F 
(note 2) 

Notel: Differentiai circuit configuration - V CS for each collector. 
Configuration en amplificateur différentiai - V CB donnés pour chaque collecteur 

Note 2 : Cascade circuit configuration V CB for total stage 
Configuration ou circuit cascade V CB donne pour l'étage total 

4 - j5 nS 

- ------------------

66-jO mS 

- ---

O+i 0,02 mS 

8 dB 
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TBA 341 

GENERAL CHARACTERISTICS 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Common mode rejection ratio 
(for each amplifier) 
Taux de réjection en mode commun 

(pour chaque amplificateur) 

Automatic contrôle gain (one stage) 
Contrôle automatique de gain (un étage) 

Voltage gain (one stage) 
Gain en tension (1 étage) 

Automatic control gain 
(two stages) 
Contrôle automatique de gain 

(2 étages) 

Tamb = 25° C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCC~12V V EE=6V 

V x =-3,3V f=l kHz 

V
CC

=12V V EE =-6V 

Vx =·3,3Vf=lkHz 

VCC = 12V VEE=-6V 

Vx = 3,3V f = 1kHz 

VCC "" 12V V EE=-6V 

Vx = - 3,3 V f=lkH2 

Voltage gain 
IV CC~ 12V VEE~·6V (two stages) 

Gain en tension 

(deux étages) 

Vx =·3,3V f = 1 kHz 

Fig. 1 

lkHZf 
. "~" 

Fig.3 L~I~-

lOIlF 

"H'~~1::! 

CMR 
(fig. 1) 

AGC 
(fig. 2) 

AV 
(fig. 2) 

AGC 

(fig. 3) 

AV 
(fig. 3) 

Min. 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

100 dB 

75 dB 

32 dB 

105 dB 

60 dB 

~ ______________________ ~~ V
x

=-3,3V 
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TBA 341 

TYPICAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

1 nput voltage and input offset voltage 
Tension d'entrée et tension de décalage à rentrée 

VBE VBErVBE2 
(V) (mV) 

0,8 

0.7 

0,6 

0,5 

AV 
(dB) 

+ 20 

o 

- 20 

- 50 

o 

2 4 68 468 2468 

2 

10° lE (mA) 

Single stage voltage gain 
Gain en tension d'un étage 

4 6 8 V B4 (V) 

4 

3 

2 

o 

10° 

10-1 

8 
6 
4 

2 

8 
6 
4 

2 

8 
6 
4 

--

-

V 

1 nput offset current 
Courant de décalage à rentrée 

+- -

-- -

--

---
1 r--1 
1 

---!J-
1 I 

1 / 
i V-

I ",V 
1 l !L/ 

-' 
i ....... Î~~ 

AI 1 

V-
I 

1 

1 

\-r --t 

2468 2468 2468 

o 

Two stages voltage gain 
Gain en te,nsion de deux étages 

le (mA) 

2 4 6 8 V B3/V B4 (V) 
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TBA 341 

103 
8 
6 
4 

2 
~ 

101 .... 
8 
6 
4 

2 

10° 
8 
6 
4 

2 

10-1 

1--:: 

V 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 

CARACTtRISTIDUES TYPIQUES 

Normalized H parameters 
Paramètres h normalisés 

h22e 

fT 
(MHe) 

800 

TRANSITION FREQUENCY 
(each transistor) 

FRGauENcE DE TRANSITION 

(chaque transistor) 

Ï"--r-.., 1/ - 600 

400 

~ 1 
f' V 

~ V 

1-"" - i""-L 

lL 
h21e 
h12e 200 

V " ..... "'" L ..... '" ./ ' ...... r---

l? I-j.o ~ "l'!.. 
l' 

hlle 

l"--

4 68 2 
10-1 

468 2 
10° 

4 68 
IC(mA) 

o 2 4 6 8 IC (mA) 

CMR 
(dB) 

110 

100 

90 

80 

70 
o 

Common mode rejection ratio 
Taux de réjection en mode commun 

...... v 
L ~ 

... V 
~ 

2 3 



b21 
921 
(mS) 20 

10 

10 

o 

-10 

-20 

922 
(mS) 

OA 

0,3 

0,2 

0,0,1 

o 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
(for each differential Amplifier 

CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
(pour chaque amplificateur différentiel) 

Forward admittance 
Admittance de transfert direct 

-+--- --1---

) \~ 
b21 ..,,'/ 

V' 

r---- f-- -- --

-

/ 
V 

f--

f--

f--

b11 
911 
(mS) 

4 

3 

2 

r-- ---1--

r-- f--

r-- f---

1 nput admittance 
Admittance d'entrée 

1 

-- 1 
1 / f--1-- -

1 V 
- --

~ 

--

---7' - ---r-- - -- - --/ V -r----

921 ,/ 
--c-- / ~ 

? .-
o ...-1-""" 

TBA 341 

r----~ 

r-r--

--f--

2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 

-f--- --

--

1 

--

--

102 f (MHz) 

Output admittance 
Admittance de sortie 

I/J 
- ----- /1 1 , 

1 f-- -

1 
- 1-- --

1 
~ 

1 1 --

Il 
? ! 

--r-- - -

t-~ f-- -----

1:/ 
5 2 5 

10 2 f (MHz) 

b22 
(mS) 

2 

0 

912 
(mS) 

10° 

10-1 

10-1 

102 f (MHz) 

Reverse admittance 
Admittance de transfert inverse 

b12 
(mS) 

102 

101 

10° 

10-1 

10-2 

10° 10 1 102 103 f (MHz) 
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TBA 341 

40 

-40 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
(for each cascode amplifier) 

CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
(pour chaque amplificateur cascade) 

Forward admittance 
Admittance de transfert direct 

Input admittance 
Admittance d'entrée 

Output admittance 
Admittance de sortie 

b22 
(mS) 

Reverse admittance 
Admittance de transfert inverse 

922 
(mS-1o-4 

o .... +--+--+-+_1--1.:: 2 

-4 .- -+-- t-t 

-8 

-12 

-16~2--~5~~2~~~~-5~~2~~5~0 

10-1 10° 102 f (MHz) 
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GENERAL DESCRIPTION 

TBA 400, TBA 4000 

IF AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR FI 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

Monolithic integrated circuits TBA 400 and TBA 400 D are intended for use in 1 F amplifier (audio or video) in TV sets. 

It is characterized by a good linearity and high input level 0,24 V rms ' 

Noise figure is low for a 30 dB gain variation F <8dB 

Maximum gain 75 dB 

Gain control 60dB 

DESCRIPTION GENERALE 

Les circuits intégrés monolithiques TBA 400 et TBA 400 D sont destinés à l'amplification FI vidéo ou son des récepteurs 
de télévision. 

Le principal intérêt de ce circuit réside dans sa grande linéarité et son important niveau admissible à l'entrée: 240 m Veff" 

Le facteur de bruit reste faible pour une variation de gain de 30 dB F < 8 dB. 

Gain maximum 75 dB 

Commande de gain 60 dB 

~THOMSON'CSF 
OIVlSlONSEMlCO'OJCTEUR,S 

~ 
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TBA 400, TBA 400 0 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

TO-100 CB-3 TBA 400 
METAL CAN 
BOÎtier métallique 

Top view 
Vue de dessus 

10 

0 2 8 

3 7 

4 6 
5 

1 Decoupling 6 
Gai n control 

Découplage Commande de gain 

l'o,u, Output 
2 Entrée 7 Sortie 

3 Input 8 
Output 

Entrée Sortie 

4 
Decoupling 

9 +VCC Découplage 

5 
Ground 10 Regulated voltage 
Masse Tension régulée 
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TO-116 CB-2 TBA 400 D 
DUAL-lN-UNE PACKAGE 
BOÎtier enfichable 

"" Top view 
Vue de dessus 

é[lr::l n n n Il n, 

p," 12 11 10 9 

:1 1 2 3 4 5 6 
cu LJ L...J L...J L...J L...J LJ; 

1 
Ground 

8 
Output 

Masse Sortie 

Input Not to use 2 Entrée 9 Ne pas utiliser 

3 
Decoupling 

10 +VCC Découplage 

4 Ground 11 Regulated voltage 
Masse Tension régulée 

5 Gain control 12 Not to use 
Commande de gain Ne pas utiliser 

6 Not to use 13 Decoupling 
Ne pas utiliser Découplage 

7 Output 14 Input 
Sortie Entrée 



TBA 400, TBA 400 D 

LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Gain control input current 
Courant d'entrée de la commande de gain 

Ambient operating temperature 
Température ambiante de fonctionnement 

Storage temperature 
Température de stockage 

\ 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Operating frequency 
Fréquence de fonctionnement 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIOUE 

Regulated voltage 

min 

max 

min 

max 

V
CC 

IAGC 

Tamb -15 

~stg -40 

Ptot 

f 

14 

1 

+80 

+ 125 

0,4 

~200 

Outputs 
Sorties 

Tension régulée 0-__ --+----.---+----1~-...... --__..-__.--_+--__.--_, 

Inputs 
Entrées 

V 

mA 

oC 

oC 

W 

MHz 

Decoupling o-+-~~-I----+--+--t---+-C:::::JH--i---+---i---t---t----t----' 
Découplage 

Gain control 
;:;r;;mande de c: 

Ground ~---~---*--~-~~---~~-~~----~~-~--~ 
Masse 
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TBA 400, TBA 400 D 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Output currents 
Courants de sortie 

V(reg) =0 V 
Difference in output currents 
Différence des courants de sortie 

V(reg) =4 V 

Maximum gain 
Gain maximal 

Gain control voltage 
Tension de commande de gain 

Minimum gain 
Gain minimal 

Maximum gain 
Gain maximal 

f = 36 MHz 
1 nput impedance 
Impédance d'entrée 

Minimum gain 
Gain minimal 

f = 36 MHz 

VI = 120llV 
Output voltage f = 36 MHz 
Tension de sortie 

V(reg) < 1 V (G max) 

V(reg) = 4 V 
f = 36 MHz 

Output voltage 
f(mod) = 1 kHz Tension de sortie 
m = 80 % 

d <5% 

V(reg) ;;;, 4 V 
f = 36 MHz 

Maximum input voltage 
f(mod) = 1 kHz Tension d'entrée maximale 
m = 80 % 

d <5% 

Voltage ampl ification f = 36 MHz Amplification en tension 

Control range 
33MHz<t<40MHz Gamme de réglage de gain 
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VCC = + 12 V 

Pins Min. 
Broches 

ICC 

10 7,8 2,7 

.:lI 0 7,8 

.:lI 0 7,8 

V(reg) 

V(reg) 4 

ZI 

ZI 

Vo 1,1 

Vo 

VI 

AV 

Gmax 
55 --

Gmin 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

25 32 mA 

4,5 6,3 mA 

0,4 0,9 mA 

0,5 1,6 mA 

1 V 

V 

0,33 kn 

17 pF 

1,5 kn 

0 pF 

2 
V(rms) 
Veft 

V(rms) 
2,9 

Veff 

mV(rms) 
240 mVeff 

75 .dB 

60 dB 



TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE 

L1 
VI 

L1 3 turns 
3 spires 

L2 5 turns 
5 spires 

36 MHz 

10 nF 

+12 V VCC 

27 n 

0,1 MF 

~ 
470 n 

10 

1 (3) (11) 
9 

(10) 

2 (2) 

TBA 400 

3 (14) 

4 (13) 
(4) 
5 

NB: numbers in brackets refer ta TO-116 (TBA 400 D) 

22 pF 

22 pF 

8 
(8) 

7 
(7) 

(5) 
6 

AA 118 

25 MF 

V(reg) 

Les numéros des sorties entre parenthèses se rapportent au TO-116 (TBA 400 D) 

TBA 400 

• 10kst 
QVO 

100 pF 15 kst 
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TBA 400 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICA TlONS TYPIQUES 

L1 1 turn 
1 spire 

L2 9,5 turns 
9,5 spires 

L3 12,5 turns 
12,5 spires 

L4 : 4,5 turns 
4,5 spires 

39,2 MHz 

10 pF 1 pF 

o--J 

470n 

NB: Numbers in brackets refer to TO-116 (TBA 400 Dl 

+12V 

Les numéros des sorties entre parenthèses se rapportent au TO-116 (TBA 400 D) 
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GENERAL DESCRIPTION 

Gain-controlled video 1 F-amplifier with demodulator 

This circuit comprises: 

a high-gain video-I F -amplifier with AGe 

- a controlled demodulator 

positive and negative output video Signal 

gated AGe for PNP or NPN UVHF transistor 

tuner AGe delay_ 

For application in black and white and colour TV-sets_ 

complete video-I F in one integrated circuit 

wide range of regulation with low noise and high levels of control 

high sensitivity 

controlled demodulator - therefore minimum 1,07 MHz disturbances 

low resistance video outputs 

positive and negative video Signal 

internai temperature stabilization_ 

DESCRIPTION GENERALE 

Amplificateur FI vidéo avec démodulateur et commande automatique de gain 

Le circuit TBA 440 C contient --

un amplificateur FI vidéo, commandable en gain, à sensibilité élevée 

un démodulateur synchrone 
deux sorties vidéo à faible impédance fournissant deux signaux en opposition de phase 

un amplificateur de G.A.G_ à porte 

TBA 440 C 

IF AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR FI 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

un circuit pour commander la G.A.G_ retardée du tuner avec un seuil réglable_ (commande un transistor PNP). 

" est destiné aux téléviseurs noir et blanc ou couleur, pour les standards à modulation négative ou positive_ "présente 
pour l'utilisateur les avantages suivants __ 

- gain et dynamique de G.A.G_ élevés 
- pas de désaccord des circuits résonnant quand le G.A.G_ agit 

haute sensibilité 

faible intermodulation grâce à la détection synchrone 
faible impédance des sorties vidéo 
deux sorties'~idéo, positive et négative 

- stabilité en température_ 

75 - 07 1/7 
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TBA 440 C 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

CB-79 
DUAL IN UNE 
PACKAGE 
BOÎtier enfichable 

~, 

1 
IF input 
Entrée FI 

2 
Decoupling 
Découplage 

3 
Ground 
Masse 

4 ACG filter 
Filtre de CAG 

5 
Tuner ACG control 
Commande de CAG tuner 

6 
Tuner ACG delay time adjustment 
Réglage du retard CAG tuner 

7 
ACG gate 
PorteACG 

8 
Tuned circuit for carrier recovery 
Circuit accordé de récupération de porteuse 

2/7 
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~ 

D 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Tuned circuit for carrier recovery 
Circuit accordé de récupération de porteuse 

- ---------- - - ----

10 
ACG amplifier input 
Entrée amplificateur de CAG 

11 Video negative output 
Sortie négative de vidéo 

12 
Video positive output 
Sortie positive de vidéo 

13 V CC 

14 Stabilized supply voltage 
Tension d'alimentation stabilisée 

15 Decoupling 
Découplage 

16 
1 F input 
Entrée FI 



BLOCK DIAGRAM 
SCHEMA BLOC 

1 nternal supply 
Tension d'alimentation 
interne 

TBA 440 C 

,..----c:::::J---.. Decoupling 

D 

AI 

1 

AP 

~--1t-----() 1tl 

VCC(reg) 

L 

AGC output for PNP transistor 
Sortie AGC pour transistor PNP 

Demodulator 
Démodulateur 

Impedance buffer 
Adaptateur d'impédance 

Inverter 
Inverseur 

Carrier ampl ifier 
Ampl ifica teur de porteuse 

13 

Découplage 

1'2 Output positive 
Sortie positive 

--------1 
1 
1 
1 

I~ 
1 

Delay time adjustment 
for tuner AGC 

Negative 
output 
Sortie 
negative 

Tuned circuit 
for carrier 
recovery 
Circuit de régé­
nération de 
porteuse 

Réglage du seuil CAG tuner 

T~' 
Fly-back 
pulse for 
gated AGC 
Impulsion 
ligne pour le 
CAG à porte 

P 
ACG gate 
Porte de CAG 

CT 
Temperatu re compensation 
Compensation de température 

AS 
Threshold am pl ifier 
Amplificateur à seuil 

AV 
1 F amplifier 
Amplificateur FI 
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TBA 440 C 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

--~ 

Suppl y voltage 
tp ';; 10 s Tension d'alimentation 

Maximum voltage on pin 5 (tuner AGC) 
Tension max sur la broche 5 (CAG tuner) 

Power dissipation t amb ';;55°C 
Dissipation de puissance 

Operating ambient temperature 
Température ambiante de fonctionnement 

Junction tempe rature 
Température de jonction 

Junction·ambient thermal resistance 
Résistance thermique jonction·ambian te 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Regulated supply current 
Couran t d'alimentation régulée 

Regulated supply voltage 
Tension d'alimentation régulée 

_. 

Output quiescent voltage 
VI =0 Tension de repos en sortie 

Supply current on pin 13 
Courant d'alimentation sur la broche 13 

4/7 
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Symbols 
Symboles 

VCC 

V 

Ptot 

Tamb 

Tj 

Rth(j.a) 

Symbols 
Symboles 

ICC 

VCC 

Vo 

Vo 

ICC 

Pins Min. 
Broches 

13 10 

5 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

15 V 

20 V 

0,7 W 

-25 oC 

+ 60 oC 

+ 125 oC 

100 °C/W 

VCC = 13 V 'CC(reg) = 40 mA 

Pins Min. Typ. Max. 
Broches 

14 30 40 50 mA 

14 6 V 

11 6 VI 

12 2 VI 

13 18 mA 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Test conditions Pins Min. Typ. Conditions de mesure Broches 

Tuner control current note 1 
Courant de commande du tuner 

---- f-- .. ------

max gain 
gain max 

IF ACG voltage 
Tension de CAG FI 

min gain 
gain min 

Clock pulse voltage 
Amplitude de J'impulsion de porte CAG 

Output resistance 
V(ll) = 3 Vpp Résistance extérieure de sortie 

Output current to ground 
Courant de sortie vers la masse 

Output current to positive supply 
Courant de sortie vers le + 

max gain 
gain max 

Input impedance 
Impédance d'entrée 

min gain 
gain min 

Input voltage Note 2 
3 Vpp Video 

Tension d'entrée output 
Sortie Vidéo 

Video band width 1 

Largeur de bande vidéo ! 

Range of regulation 1 

o ynam ique de CA G 

1 

Note 1: 10 dB above start of regulation . V(5) ;;;, 2 V 
la dB au-dessus du seuil· V(5);;;'2 V 

5 3 

-------

4 0 

4 2,5 

7 -2 

10·11 

11,12 

11,12 

Z, 1 ·16 

ZI 1·16 

VI 1 - 16 

B 

50 

Note 2 : VI effective synchronous pulse measured accross 50 n, feed in with transformer 3/5 
Tension en crête de modulation mesurée sur 50 n, injectée avec un transformateur de rapport 3/5 

3 

1,8 

2 

1,9 

0 

150 

9 

55 

TBA 440 C 

Max. 

mA 

0,5 V 

5 V 

-5 V 

kn 

5 mA • -1 mA 

kn 

pF 

kn 

pF 

!1V 

MHz 

dB 

5i7 
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TBA 440 C 

TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE 

6/7 
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Input 
Entrée 

3/5 

T 

Vcc 
0,1 JJF 

180n 

Video + 

Video -

0,1 JJF 

4,7 kn 
min 

UVHF 
transistor 
Transistor 
UVHF 



TUNER AGe CURRENT 
COURANT POUR LA COMMANDE 
DU TUNER 

1 (5) .--------,----,..------r--,--~....,..____r_.__-
(mAI 

3 

2 )---+--+--+-4-

0 

Gmax 
-20 -40 -60 (dBI 

NOISE FIGURE 
FACTEUR DE BRUIT 

F 
(dB) Video =3 Vpp 

V CC =15 V 
f 
/',j 

14 RG 

-t 
! 

12 -1 

6~-L~ __ ~-L __ L--L~ __ ~~~ 

G
max 

-10 -20 -30 -40 -50(dB) 

QUIESCENT OUTPUT VOLTAGE 
TENSION DE REPOS EN SORTIE 

(V, = 0) 

TBA 440 C 

V( 111 r-----,----,-------,-----r-----r--­

V(121 
(VI 

6 I-----+-----t----t----i-~-

4 

2 

V(12) 

0 

9 10 11 12 13 

AGC VOL TAGE 
TENSION DE REGULA TlON 

V(4) 
(V) Video =3 Vpp 

V CC =15 V 
f =36 MHz 

RG =500 li 

1,5 

~ 1--

V ..... 
/" 

1 
1/ 

/ 
l 

0,5 

14 VCC(VI 

j 

ri 
V 

IF gain 
Gain FI 

G
max 

-10 -20 -30 -40 -50 -60 (dB) 
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TBA 440 P, TBA 440 N 

VIDEO IF AMPLIFIERS 
AMPLIFICATEURS FI VIDEO 

GENERAL DESCRIPTION 

Gain controlled 1 F video amplifiers with demodulator. 

The integrated circuits TBA 440 P and TBA 440 N are improved versions of TBA 440 C. 

They include the following units : 

gain controlled high frequency amplifier 

controlled demodulator 

positive and negative output video signal 

gated AGC for PNP (TBA 440 P) or NPr~ (TBA 440 N) UVHF transistor 

tuner AGC delay. 

They are especially suited for color and black and white TV receivers. 

Highlights include : 

high sensitivity (100 IlV for 3 Vpp video) 

internai temperature stabilization of DC output voltage 

high UVHF AGC output current for direct control of PIN diodes tuner 

high output video peak to peak voltage (5,5 V). 

DESCRIPTION GENERALE 

Amplificateurs FI image avec démodulateur et CAG. 

Les circuits intégrés TBA 440 Pet TBA 440 N sont des versions améliorées du TBA 440 C. 

Les fonctions réalisées sont les suivantes: 

amplification HF à gain contrôlé 

démodulateur asservi 

sorties vidéo positive et négative à basse impédance 

amplificateur de CA G à porte permettant le contrôle de gain de tuners PNP (TBA 440 P) ou NPN (TBA 440 N) 

seuil de commande du CAG UVHF réglable 

Ces circuits sont conçus pour permettre la réalisation d'amplificateurs FI image télévision dans n'importe quelstandard. 

Les performances essentielles sont les suivantes: 

sensibilité élevée (100 IlV pour 3 V PP vidéo) 

tensions continues de sortie stabilisées thermiquement 

courant de contrôle du gain UVHF élevé, permettant la commande directe des tuners à diodes PIN 

tension de sortie vidéo crête à crête élevée (5,5 V). 

~THOMSON.CSF 
DMStON SEMICONDUCTEURS 

~ 
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TBA 440 P, TBA 440 N 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

CB-79 
DUAL IN LlNE 
PACKAGE 
BOÎtl/H enfichable 

e 
~iii\ 

1 
IF input 
Entrée FI 

1---

2 
Decoupling 
Découplage 

3 
Ground 
Masse 

4 
ACG filter 
Filtm de CAG 

5 
Tuner ACG control 
Commande de CAG runer 

6 
Tuner ACG delay time adjustment 
Réglage du retard CAG tuner 

7 
ACG gate 
PorreACG 

8 
Tuned circuit for carrier recovery 
Circuit accorde de récupération de porteuse 

2/6 

286 

Top view 
Vue de dessus 

~ 

D 
~ 

-._-----

9 Tuned circuit for carrier recovery 
Clfcuit accordé de récupération de porteuse 

10 
ACG amplifier input 
Entrée amplificateur de CAG 

11 
Video negative output 
Surlie négative de vidéo 

12 
Video positive output 
Sortie positive de vidéo 

13 V CC 

14 
Output OC voltage adjustment 
Réglage tension continue de sortie 

15 Decoupling 
Découplage 

16 
IF input 
Entrée FI 



BLOCK DIAGRAM 
SCHEMA BLOC 

D 

AI 

Output DC voltage adjustment 
Réglage tension continue de sortie 

IL 
1 

Demodulator 
Démodulateur 

14 

Tuner AGC 
CAG tuner 

Impedance buffer 
Adaptareul d'Impédance 

TBA 440 p. TBA 440 N 

+ V CC Supply voltage 
Alimentation 

13 

Decoupling 
Découplage 

CT 

12 Positive output 
Sortie positive 

--------1 
1 
1 
1 

iLll-u-
1 

Delay adjustment for 
tuner AGe 
Réglage du seuil CAG tuner 

P 

CT 

ACG.gate 
Porte de CAG 

(5 V max) 

Temperature compensation 
Compensation de température 

Negative 
output 
Sortie 
négative 

Tuned circuit 
for carrier 
recovery 
Circuit de régé­
nération de 
porteuse 

Fly-back 
pulse for 
gated AGC 
Impulsion 
ligne pour le 
CAG a porte 

~------~------------------------------~-----------------------------------------~ 
Inverter 
Inverseur AS 

Threshold amplifier 
Amplificateur a seuil 

~------+------------------------------+------~-----

AP 
Carrier ampl ifier 
Amplificateur de porteuse AV IF amplifier 

Amplificateur FI 
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TBA 440 p. TBA 440 N 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Suppl y vol tage 
tp « 10 s Tension d'alimentation 

Maximum voltage on pin 5 (tuner AGe) 
Tension ma" sur la broche 5 (CAG tuner) 

Power dissipation t amb «55°C 
Oissipati~ de pUissance 

Operating ambient temperature 
Température ambian te de fonctionnement 

Junction tempe rature 
Température de jonction 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique jonction-ambiante 

TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE 

Symbols 
Symboles 

VCC 

V 

Ptot 

Tamb 

Tj 

Rth(j-a) 

Pins 
Broches 

13 

5 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf Indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

10 15 V 

20 V 

0,7 W 

-25 + 60 oC 

+ 125 oC 

100 °C/W 

,....---------------0 Video (positive) 

~ ...... -----------O Video (negative) 
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3/5 turns 

~ j;'L...--+--
es 

-----+----1 

min 4,7 kn 

- 4,7;F- ------
..... -----11-----, Tuner 

Gain controlled VUHF 
input stage 
Etage d'entrée commandé 
en gain sur le tuner VUHF 

+ 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

IF ACG voltage 
Tension de CAG FI 

Clock pulse voltage 
Amplirudede/'impulslDn de porte CAG 

Output resistance 
Résistance exœriBure de sortie 

Output current to ground 
Courant de sortie vers la masse 

Output current to positive supply 
Courant de sortie vers le + 

Input impedance 
Impédance d'entrée 

Input voltage 
Tension d'entrée 

Video band width 
Largeur de bande vdéo 

Range of regulation 
Dynamique de CA G 

min gain 
gammm 

max gain 
gammax 

min gain 
gain mIn 

3 Vpp Video 
output 
Sortie Vidéo 

v 4 

RO 10 -11 

10 11,12 

---------

10 11,12 

ZI 1 - 16 

ZI 1 - 16 

VI 1 - 16 

B 

TBA 440 P, TBA 440 N 

v 

2,5 V 

-2 -5 V 

3 kH 

5 mA • f----

-1 mA 

1,8 kH 

2 pF 

1,9 kS2 

0 pF 

100 J1V 

9 MHz 

52 58 dB 
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TBA 440 P, TBA 440 N 

F 
(dB) 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

NOISE FACTOR F = f (a) 
FACTEUR DE BRUIT F = f (a) 

Vvideo=3Vpp 
VCC =15V 

RG =500n 
f =36 MHz 

/ Af =3MHz 

/ 
1 

/ 
~/ 

Gmax -10 -20 -30 -40 -50 (dB) 

UVHF AGC current 15 
COURANT DE COMMANDE CAG 
TUNER (broche 5) 

15 
(mA) 

T~A 440 P 

18~--+---~---+~~----~~. 

12 I-----H---~--~+-~-+~--~~~ 

1 0 ~--_++--_4__1--+-_f_-+_f_--t--t_+~ 

8 ~--~--_4-+--+-4_-+~--~_+~ 

6 

4 ~--__',f_--__:.;.I----;: 

2 ~--~--_*---41---~--~--~ 

0'--__ ........ __ --"'--_____ ---'''--_____ ''--' 

Gmax -10 -20 -30 -40 --50 (dB) 
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1,5 

1,0 

0,5 

o 

IF AGC VOLTAGE 
TENSION DE CAG FI 

Vvideo = 3 Vpp 
Vcc = 15V 
f =36 MHz 

RG =500n 

.---f.--
....... 

./ 
V~ 

1 
1[ 

1 
/ 

,,/ 

Gmax -10 -20 -30 -40 -50 (dB) 

15 
mA) 

UVHF AGC current 15 
COURANT DE COMMANDE CAG 
TUNER (broche 5) 

TBA 440 N 

14 I----+---t-+-------t+------t-+---t-t----+f 

12 1----~--1rt----~.--1+--~~--~ 

1 0 ~--4_--_l' 

8 

2 I-----H----~--~~-r-lr-_+~__H 

O~ __ ~L__L~~ __ ~~~~~~ 

Gmax -10 -20 -30 -40 -50 (dB) 



TBA 920, TBA 920 S 
UNE OSCILLATOR COMBINATION FOR TV SETS 

BASE DE TEMPS LIGNES POUR TV (JUNGLE) 

PREUIVIINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

GENERAL DESCRIPTION 

The line oscillator combination TBA 920 is a monolithic integrated circuit intended for the horizontal deflection of 
the black and white and colour TV SETS picture tube. 

This circuit is able to perform the following functions (see block diagram, page 6) : 

Sync·pulse separation 

Optional noise inversion 

Generation of a line frequency voltage by means of on oscillator 

Phase comparaison between sync-pulse and the oscillator waveform 

Phase comparaison between the oscillator waveform and the middle of the line flyback pulse 

Automatic switching of the variable transconductance and the variable time constant to achieve noise 
suppression and, by switching off, possibility of tape-video-registered reproduction 

Shaping and amplification of the oscillator waveform to obtain pulses for the control of driving stages in 
horizontal, deflection circuits using either transistors or thyristors. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le TBA 920 est un circuit intégré monolithique permettant de réaliser la base de temps lignes dans les récepteurs de 
télévision en noir et blanc et en couleur. 

Il remplit les fonctions suivantes: 

Séparateur signal-synchro 

Porte de bruit 

Oscillateur de ligne 

Comparateur de phase entre /'impulsion de synchro de lignes et l'oscillateur 

Comparateur de phase entre /'impulsion de retour de lignes et la période équivalente du signal vidéo 

Constante de temps et gain de boucle variables permettant la suppression des bruits avec la possibilité de 
reproduction des enregistrements vidéo sur bande magnétique 

Etage de sortie permettant la commande soit de thyristors, soit de transistors, soit de tubes. 

il. THOMSON· CSF 
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TBA 920, TBA 920 S 

Case : CB-79 
BOÎtier 

Top view 
Vue de dessus 

~ 

~~i D 
, 2 3 4 5 6 7 8 

Positive supply Noise gâte input 
1 Alimentation positive 9 Entrée porte de bruit (non utilisée en modulation 

positive) 

Driver line stage pulse, driving and output 
Switch emission-magnetoscope 2 stage 10 

Sortie des impulsions de commande de lignes Commutation émission/magnétoscope 

Input control voltage for pulse width 
Time constant switch 3 Entrée de commande de largeur des impulsions 11 

de sortie Voie de commutation des constantes de temps 

Phase discriminator output between fly-back Oscillator control voltage loop 

4 pulse and oscillator 12 Sortie du comparateur de phase entre nmpulsion 
Sortie du comparateur de phase entre l'impulsion de synchro et l'oscillateur (tension de commande 
de retour de lignes et l'oscillateur de l'oscillMeur) 

5 Fly-back pulse input 13 Oscillator decoupling 
Entrée de nmpulsion de retour de lignes Découplage de l'oscillateur 

6 
1 Synchro pulse input 14 Tuning oscillator capacitor 

Entrée de l'impulsion de synchro Branchement du condensateur d'accord de l'oscillateur 

1---

7 
Synchro pulse output 15 

Oscillator control voltage 
Sortie du séparateur signal-synchro Tension de commande de l'oscillateur 

8 
Video signal input 

16 
Ground 

Entrée du signal vidéo (séparateur signal-synchro) Masse 
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LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Power supply voltage 
Tension d alimentation 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Ambiant température 
Température ambiante de fonctionnement 

Storage temperature 
Température de stockage 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

V l - 16 V CC 

Ptot 

Tamb 

Tstg 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES EL ECTRIOUES 

Tamb = 25°C 

PARAMETERS TEST CONDITIONS SYMBOLS 
PARAMETRES CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

Inputs 
Entrées 

Video signal 
Signal vidéo 

1 nput voltage (positive synchro-
pulse) VI 
Tension d'entrée (impulsions de 
synchro positives) 

1 nput current 
Il Courant d'entrée 

Flyback pulse 
Impulsion de retour de lignes positives 

1 nput current 
Il Courant d'entrée 

Input voltage 
VI Tension d'entrée 

1 nput resistance 
ZI Impédance d'entrée 

Noise gate 
Porte de bruit 

1 nput current 

1 

Il Courant d'entrée 

Input voltage 1 

VI Tension d'entrée 

Outputs 
Sorties 

Synchro pulse 
Impulsions de synchro positIves 

O"p", '0""" +- Vo TensIOn de sortIe 

Output Impedance on nse tlme 
Zo Impedance de sortie sur le front avant i 

Output impedance on fall time 
Zo Impédance de sortie sur le front arrière 

MIN. 

4 

-20 

-55 

TBA 920, TBA 920 S 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

TYP. 
UNITS 

MAX. UNITES 

14 V 

600 mW 

+60 oC 

+150 oC 

VCC = 12 V 

Pins UNITS 
Broches MIN. TYP.MAX. UNITES 

8-16 1 3 7 V 

8 0,2 mA 

5 0,1 1 2 mA 

5-16 ±0,8 V 

5-16 0,4 kn 

9 20 IJ.A 

9-16 0,7 V 

7-16 9 10 V 

7-16 50 n 

7-16 2,2 kn 
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TBA 920, TBA 920 S 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tamb = 25°C VCC = 12 V 

PARAMETERS TEST CONDITIONS SYMBOLS 
CONDITIONS DE PARAMETRES 

MESURE 
SYMBOLES 

Line amplifier 
10 Amplificateur de lignes Peak ta peak 

Output current and voltage 
Vo Courant et ension de sortie 

Output pulse duration 
(adjust by V 3-16) 
Durée des impulsions de sortie 

tp 
(ajustable par V 3-16) 

Flyback pulse phase control 
Commande de la phase des impulsions 
de retour de lignes 

Delay accepted betwe.en output 
pulse and flyback pulse 
Retard acceptable entre /'impulsion de 
sortie et /'impulsion de retour de lignes 

Output current during flyback 
pulse 

10 Courant de sortie pendant /'impulsion 
de retour de lignes 14 

Line oscillator (no synchronised) 
Oscillateur de lignes (non synchronisé) 

for 625 lines 
pour 625 lignes 

for 819 lines 
pour 819 lignes 

At supply cut-off,without synchro 
'nised 
A la coupure de la tension d alimentation 
non synchronisé 

for 625 lines 
pour 625 lignes 

for 819 lines 
pour 819 lignes 

Phase control between oscillator 
and synchro-pulse 
Asservissement de phase entre l'oscillateur 
et les impulsions de synchro 

With emission 
Sur émission 

Pull in range 
Plage de capture 

Keep in range 
Plage de maintien 

Sensibility 
S Sensibilité 

With magnetoscope 
Sur magnétoscope 

Keep in range 
Plage de maintien 

Pull in range 
Plage de capture 

Sensibility 
S Sensibilité 
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(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

UNITS MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

25 200 mA 

9 10 V 

12 32 J..Is 

0 15 J..Is 

±0,5 mA 

15625 ±5 % Hz 

20475 ±5% Hz 

15625 ±10 % Hz 

20475 ±10% Hz 

±1 kHz 

±1 kHz 

3 kHz/ilS 

±350 Hz 

±350 Hz 

±1 kHz/J..Is 



"" CD 
(11 ~ 

* 

Video negative-gom9 

M'-~':~H" '00

1 f"' 

r----' 
1 
1 
1 

l100 kll 

? 
1 

Ta vertical syi"lC 
Au séparateur synchro 
verticale 

+12 V 

1,5 MIl ~ 

0,22 ~F 

V z 

1\ t50V 

Horizontal flyback 
pulse 
Imou/slon de retOur ~ 

i 

[1 
r------i 

i • 
1 
1 ,,",[1 , * 

) fose --100pF 47 kl! "'T" 
1 
1 
1 
1 __ .J 

Phase descri 
mlnator 1 
Descriminateur 
phase 1 

1 

: 
0,1 ~F...L.. 

T C 10 nF 
ose ± 5 '\, Rose { 

Ta dnver of 
output stage 
Vers étage 
de puissance 

3,3 kS' • L J.------J----------+------------~~----~--~~ 
ose IflrTHTllnq 

Accord oscillateur 

• 

16 

~l> 
:x:~ 
",~ 
~!: 
he') 
t:)l> 
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:gO 
r--Z 

~~ 
:j::Z: 
am 
<~ 

l> 

---f 
III 
l> 
c.c 
N 
.0 

---f 
III 
l> 
c.c 
N 
o 
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TBA 920 S 

PARAMETERS TEST CONDITIONS SYMBOLS Pins UNITS 
PA RAME TRES CONDITIONS DE 

SYMBOLES Broches MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

MESURE 

Oscillator 
Oscillateur 

Oscillator frequency spead R15.16 = 3,3 kS1 
Dispersion de la fréquence de [', FO 14-16 ~ 1,5 % 
l'oscillateur C14-16 = 10 nF 

Oscillator frequency range fig. 1 
Gamme de réglage de la fréquence 

fig.2 
[', FO 14-16 ±5 % 

de l'oscillateur 

Phase position 
Position de la phase 

Phase spead between front end 
synch pulse and flyback pulse 
center 6-16 
Dispersion de la phase entre le front fig. 1 [',t ~± 0,4 J-lS 
avant de l'impulsion de svnchronisa- 5-16 
tion et le milieu de l'impulsion de 
retour (flvback) 

,---~~---,---o+12V 

18 kS1 

33 kS1 

10kS1 

Figure 1 
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APPLICATION 
A PP LI CA TlON 

EUROPEAN STANDARD 625 LlNES 
NORMES EUROPEENNES 625 LIGNES 

Figure 2 

APPLICATION FRENCH STANDARD 625 - 819 LlNES 
APPLICA TlON NORMES FRANCAISES 625 - 819 LIGNES 

Progressive change 655 819 lignes 
Changement progressif 625 819/ignes 

Figure 3 

10 kn 

Fa 
(Hz) 

TBA 920 S 

t 
(ms) 
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GENERAL DESCRIPTION 

TBA 1440 G ,TBA 1441 
VIDEO IF AMPLIFIERS 

AMPLIFICA TEURS FI VIDEO 

The integrated circuits TBA 1440 Gand TBA 1441 perform the same functions and are interchangeable"The following 
advantages can be provided : 

Decreasing residual 1 F at video-outputs 

Decreasing residual IF at pin 13 (supply) 

Excellent demodulation linearity 

- Increasing the output current at the pin 4 

DESCRIPTION GENERALE 

Les circuits intégrés TBA 1440 G et TBA 1441 sont destinés à remplacer les TBA 440 P et TBA 440 N, ils sont inter­
changeables. Les améliorations par rapport aux types précédents sont les s:.ivantes 

Diminution du résidu FI sur les sorties 11 et 12 

Diminution du résidu FI sur la broche d'alimentation 13 

- Meilleure linéarité de démodulation 

- Augmentation du courant de charge de la capacité branché sur la borne 4 

~THOMSON-CSF 
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TBA 1440 G, TBA 1441 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Case CB-79 
BOÎtier 

DUAL IN LlNE 
PACKAGE 
Sortier enfichable 

~ 

1 IF input 
Entrée FI 

2 
Decoupling 
Découplage 

3 
Ground 
Masse 

4 
ACG filter 
Filtre de CAG 

5 
Tuner ACG control 
Commande de CAG tuner 

6 
Tuner ACG delay time adjustment 
Réglage du retard CAG tuner 

7 
ACG gate 
Porte CAG 

8 
Tuned circuit for carrier recovery 
Circuit accordé de récupération de porteuse 

2/6 

Top view 
Vue de dessus 

~ 

D 
~ 

9 Tuned circuit for carrier recovery 
Circuit accordé de récupération de porteuse 

10 
ACG amplifier input 
Entrée amplificateur de CAG 

11 
Video negative output 
Sortie Vidéo négative 

12 
Vidéo positive output 
Sortie Vidéo positive 

13 VCC 

14 Output DC voltage adjustment 
Réglage tension continue de sortie 

15 
Decoupling 
Découplage 

16 IF input 
Entrée FI 



BLOCK DIAGRAM 
SCHEMA BLOC 

D 

AI 

1 

AP 

Output DC voltage adjustment 
Réglage tension continue de sortie 

ï------------
1 

15 l 

Demodulator 
DémoDulateur 

3 

Tuner AGC 
CAG tuner 

Impedance buffer 
Adaptateur d'impédance 

Inverter and impedance buffer 
Inverseur et adaptateur d'impédance 

Carrier amplifier 
Amplificateur de porteuse 

P 

CT 

AS 

CT 

TBA 1440 G, TBA 1441 

Negative 
output 
Sortie 
négative 

recovery 
Circuit de régé 
nération de 
porteuse 

7 Fly-back 
pulse for 

Delay adjustment'for gated AGC 
tuner AGC --ul.J Impulsion 
Réglage du seuil CAG tuner r _ lIgne pour le 

CAG à porte 
(5 V max) 

ACG gate 
Porte de CAG 

Temperature compensation 
Compensation de température 

Threshold amplifier 
Amplificateur à seuil 

AV 
IF amplifier 
Amplificateur FI 
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TBA 1440 G, TBA 1441 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Supply voltage t < lOs 
Tension d'alimentation p 

Maximum voltage on pin 5 (tuner AGC) 
Tension max. sur la broche 5 (CAG tuner) 

Ohmic resistance between pin 8 and pin 9 
Résistance ohmique entre les broches l! et 9 

Maximum voltage on pins 4 and 14 
Tension max. sur les broches 4 et 14 

Power dissipation Tamb < 55°C 
Dissipation de puissance 

Operating ambient temperature 
Température ambiante de fonctionnement 

Junction temperature 
Température de joncyon 

Junction ambient: thermal resistance 
Résistance th'7rfÎique jonction ambiante 

TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE 

3/5 turns 
3/5 spires 

~I =----+------1 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

V CC 

V 

RR 

V 

Ptot 

Tamb 

Tj 

Rth(j-a) 

+ V CC 

-- ---"4,7pF------ ---
Tuner min. 4,7 kn 

4/6 
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Gain controlled VUHF 
input stage 
Etage d'entrée commandé 

L-_ ...... I-_~ en gain sur le tuner VUHF 

PINS 
Min. Typ. Max. BROCHES 

13 10,5 15 V 

5 20 V 

8-9 0 20 n 

4 -14 5 V 

0,7 W 

-25 +60 oC 

+150 

100 °C/W 

lkn Vidéo (positive) 

1 kn Vidéo (négative) 

+ 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Tuner control current capabil ity 
Courant de commande du tuner disponible 

1 F ACG voltage 
Tension de CAG FI 

Clock pulse voltage 
Amplitude de l'impulsion de porte CAG 

Output resistance 
Résistance extérieure de sortie 

Output current to ground 
Courant de sortie vers la masse 

Output current to positive supply 
Courant de sortie vers l'alimentation positive 

Input impedance 
Impédance d'entrée 

1 nput voltage 
Tension d'entrée 

Video band width 
Largeur de bande video 

Range of regulation 
Dynamique de CAG 

Residual IF 
Résidu FI 

Output voltage pin 11 
Tension continu sur la sortie 11 

Output voltage pin 12 
Tension continu sur la sortie 12 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

max gain 
Gain max. 

min gain 
Gain min. 

max gain 
Gain max. 

min gain 
Gain min. 

3 Vpp 
Video output 
Sortie Vidéo 

R14-3 = 00 

R14-3 = 0 

R14-3 =00 

R14 _ 3 = 0 

VCC 

ICC 

V 

V 

B 

Gmax 
·Gmin 

V 

V 

V 

V 

V 

13 V 

Pins 
Broches 

13 

5 

4 

4 

7 

10·11 

11·12 

11 ·12 

1·16 

1·16 

1·16 

11 

12 

11 

11 

12 

12 

TBA 1440 G, TBA 1441 

Min. Typ. Max. 

10 

o 

2,5 

-2 

42 

15 

3 

1,8 

2 

1,9 

o 

0,5 

5 

-5 

5 

-1 

70 100 300 

6 

52 56 

10 

5,5 

9,6 

1,9 

2,5 

mA 

mA 

V 

V 

V 

kS"l 

mA 

mA 

kS"l 

pF 

kS"l 

pF 

p.V 

MHz 

dB 

mV 

V 

V 

v 
V 
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TBA 1440 G, TBA 1441 

6/6 

F 
(dB) 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

NOISE FACTOR F = f (a) 
FACTEUR DE BRUIT F = fla) 

Vvidéo = 3 V pp 
VCC =15V 

RG =500 fi. 

/ f =36 MHz 

6t =3MHz 

V 
J 

/ 
.,V 

Gmax -10 -20 -30 -40 -50 (dB) 

~~~::;i ~~r~~~I~ANDE CAG 
TUNER (broche 5) 

TBA 1440 G 

18~--~---+----~~~---T----~~ 

16 1----+-~/é.._jV-_ _++---~-qk:;;::::~:::;::;;.-~~"__:;;'2ff1 
( {~/"( (1 

14 I-----+-f---+-t/--+---l-I +---+-1 ---t-+-+-l 

12 ~---+f----j---jf-+--I---++-++-t---1 ,f- 1 Go 10 t---G t---- G Gf--G f--.>t! Il r-
~ ~ ~ ~ ~ ~C! 

8 f----- v' N ~ ~ 0 

6 

4 

2 J 
Il 

0 ~ ~ ~ ) ) 
G max -10 -20 -30 -40 -50 (dB) 

1,5 

1,0 

0,5 

o 

IF AGC VOLTAGE 
TENSION DE CAG FI 

V. =3V vidéo pp 
Vcc =15V 

f =36 MHz 

RG =500 fi. 

1 ,} 
l---l--/ 

-----/V i : 

1 1 
1 

Il 
1 

1 

Gmax -10 -20 -30 -40 -50 (dB) 

15 
(mA)-

~~~:AA;i ~~r~~~~ANDE CAG 
TUNER (broche 5) 

TBA 1441 

~8~~~~~~~~t-1 

12 ~--t----U--~---U-----lli--~W 

10~--~--~----~--4---~--~ 

8 

4 

2 

o k-__ ~~LL __ ~L-~~~-L~~ 

Gmax -10 -20 -30 -40 -50 (dB) 



GENERAL DESCRIPTION 

TDA 1048 

FI AMPLIFIER AND AM DETECTOR 
AMPLIFICATEUR FI ET DEMODULATEUR AM 

The integrated circuit TDA 1048 is intended for use in the french sound section of TV receivers (AM) ; this circuit 
includes the following functions : 

FI amplifier with automatic gain control 

AM detector with low distorsion 

Electronic potentiometer (Audio frequency volume control by variation of DC voltage) 0 

DESCRIPTION GENERALE 

Le circuit intégré TDA 1048 est destiné à la partie son des téléviseurs aux normes françaises 0 ce circuit remplit les 
fonctions suivantes: 

- Amplification FI (39,2 MHz) avec contrôle automatique de gain 

Démodulation avec faible distorsion 

_ Potentiomètre électronique (commande du volume son par variation d'une tension continue) 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

CASE 
BOIT/ER CB-79 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ground 
Masse 

Decoupling 
Découplage 

BF constant level output 
Sortie BF à niveau constant 

BF constant level input 
Entrée BF à niveau constant 

FI input for demodulation 
Entrée FI pour démodulation 

Filtering condensator 
Condensateur de filtrage 

FI output 
Sortie FI 

Supply voltage of FI output am pl ifier 
Tension d'alimentation de l'amplificateur de 
sortie FI 

Top view 
Vue de dessus 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

DC control input of BF pre-amplifier 
Entrée contr61e de gain du pré-amplificateur BF 

BF output after electronic potentiometer 
Sortie BF après potentiomètre électronique 

Output regulated voltage 
Sortie tension stabilisée 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Decoupling 
Découplage 

Decoupling 
Découplage, 

HF input 
Entrée HF 

Decoupling 
Découplage 

"

lHOMSONOCSF 78 0 44 1/5 
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TDA 1048 

ELECTRIC DIAGRAM 
SCHEMA ELECTRIQUE 
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ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Suppl'; voltage 
Tension d'alimentation 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Ambien~ operating temperature 
Température ambiante de fonctionnement 

Storage temperature 
Température de stockage 

Maximum junction temperature 
Température maximale de jonction 

Junction ambient, thermal resistance 
Résistance thermique, jonction ambiante 

Available current at the pin 11 
(regulated internai power voltage) 
Courant disponible à la broche Il 
(source de tension stabilisée interne) 

SYMBOLS PINS 
SYMBOLES BROCHES 

VCC 

Ptot 

Tamb 

Tstg 

Tj 

Rth(j.a) 

11 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tamb = + 25°C + V CC = 12 V 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES FFI = 40 MHz 

PARAMETERS SYMBOLS PINS 
PARAMETRES SYMBOLES BROCHES 

Supply voltage +VCC 12 Tension d'alimentation 

Supply current 
7 +8 +12 Courant d'alimentation 

FI consta nt output cu rrent 
Courant continu de sortie FI 7·8 
(17 = 18) 

Input regulation voltage (threshold) 
VI à 60 st Tension d'entrée au seuil de régulation 15,16 

(BF nom -3 dB) 

m = 80% V BF 10 
AF output voltage 

m = 50% V BF 10 Tension de sortie BF 
m = 30% V BF 10 

Maximum AF attenuation V BF max. 
Atténuation BF maximum 

V BF min. 
10 

(11 = 47 /lF) 

AF output impedance constant level 
(before volume adjustment) 

3 Impédance de sortie BF à niveau constant (avant 
réglage du volume) 

AF output impedance (after volume adjustment) 
10 Impédance de sortie BF à niveau variable (après réglage 

du volume) 

Load impedance from pin 3 RL 3 Impédance de charge à la broche 3 
'-

Load impedance from pin 10 RL 10 Impédance de charge à la broche 10 

TDA 1048 

Transformer input 3 ; 5 
Entrée transformateur 3 : 5 

Min. Typ. Max. 

16,5 V 

700 mW 

0 60 oC 

--40 +125 oC 

125 oC 

100 °C!W 

5 mA 

Min. Typ Max . 

10 15 V 

29 37 48 mA 

4 mA 

100 /lVeff 

0,9 1,2 1,5 Veff 

750 mVeff 

500 mVeff 

70 80 dB 

150 195 st 

100 130 st 

3,3 kst 

3,3 kst 
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TDA 1048 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tamb = +25°C + VCC = 12 V Transformer input 3 : 5 
Entrée transformateur 3 : 5 CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES FFI = 40 MHz 

PARAMETERS SYMBOLS PINS 
Min. Typ. Max. PA RAME TRES SYMBOLES BROCHES 

Available regulated output voltage 
at pin 11 11 4,4 4,8 5,8 
Tension stabilisée interne disponible à 
la broche 11 

Temperature coefficient of regulated 
voltage (between +20° and +70°) 11 -1 +1 
Coefficient thermique de la source de ten-
sion stabilisée (entre +20° et +70°) 

AF distorsion for m= 30% 1 
Distorsion BF pour m = 30% 

AF distorsion for m= 50% 1,6 
Distorsion BF pour m= 50% 

AF distorsion for m = 80% 2 
Distorsion BF pour m = 80% 

Output AF level variation for 55 dB 
of FI signal input variation 3 
Variation du niveau de sortie BF pour 
55 dB de variation du signal d'entrée FI 

AF amplification pin 4 at 10 
6 7 Gain BF de broche 4 à 10 

Input impedance pin 4 
Impédance d'entrée à la broche 4 

4 6,5 9 11,5 

Level AF output tolerante at pin 10 
Tolérance sur niveau de sortie BF à la -2 +2 
broche 10 

Input impedance for maximum gain 1,35 1,8 2,25 
Impédance d'entrée à gain maximum 1,9 2,4 2,9 

Input impedance minimum gain 1,05 1,4 1,75 
Impédance d'entrée à gain minimum 2,3 2,8 3,3 

Resistance of volume control poten-
tiometer for -30 dB AF level maxi-
mum. Rpot Résistance du potentiomètre de réglage 4 5 
du volume pour un niveau BF -30 dB 
au dessous du maximum. 
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APPLICATION DIAGRAM 
SCHEMA D'APPLICA TlON 

Input V, 39,2 MHz 

Entrée~ .1 
60n ~--- • \ 47nF 

3/5 Tr l 47 nF 

Output with constant 
level for VI = constante 

Sortie à niveau constant pour 
VI = constante 

B~ 
Electronic volume 
adjustment input 
Entrée du réglage de 
volume électronique 

47 pF 

TDA 1048 

la kn 

• 
100 n 
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GENERAL DESCRIPTION 

FIXED VOLTAGE REGULATOR (TEMPERATURE COMPENSATED) 

TOA 1057 

FIXED VOLTAGE REGULATOR 
REGULATEUR DE TENSION FIXE 

The TDA 1057 monolithic integrated circuit is a temperature compensated fixed voltage regulator designed to supply 

control voltage for varicaps in UHF and VHF TV tuners. l1's a dipole which is used in the same way as a zener diode. 

DESCRIPTION GENERALE 

REGULATEUR DE TENSION FIXE (COMPENSE EN TEMPERATURE) 

Le circuit intégré monolithique TDA 1057 est un régulateur de tension fixe, compensé en température, destiné particu­

lièrement à la polarisation des diodes à capacité· variable dans les tuners UHF et VHF. C'est un dipôle qui s'utilise 

comme une diode zener. 

UTILIZATION DIAGRAM 
SCHEMA D'UTILISA TlON 

V alim = 200 V 

~ THOMSON ·CSF 

OMSIQN s,eMICONOUCTEURS 

~. 

12kS1 

TDA 1057 

1 = 13,5 mA 

300 ~o 4700 pF V = 31 - 35 V 

06 -76 1/4 
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TOA 1057 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Case CB-161 
BOÎtier 

! 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Regulation current for 35 V 
Courant de régulation pour 35 V 

(see figure 2) 
(voir figure 2) 

Power dissipation to t mb = 25°C (see figure 1) 
Dissipation de puissance 3 tamb = 25°C .fvoir figure 1) 

Junction temperature max 
Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

2/4 
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Bottom view 
Vue de dessous 

I 1 2 

6 
1 _ 

IZ 18 mA 

Ptot 625 mW 

Tj 150 oC 

Tstg 
-40 oC 

+150 oC 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

T""ood",oo, ~F 
------

___ Conditions de mesure_ 

Regulation voltage (1) 
IZ = 5mA Vz Tension de ré{IJlation 

1 

1 

1 

1 

Differentiai resistance 1 

Résistance différentielle 

Temperature coefficient of regulation 
voltage for ooe < tamb < 70oe. 

Coefficient de variation de la tension en 
fonction de la tempérawre dans le domaine 
()OC < tamb < lD°C. 

(see figure 3) 
Ivoir figure 3) 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

IZ = 5mA 

IZ = 5 mA 

(1) Three voltage classes are available on request 
Trois classes de tension sont livrables sur demande 

1 

1 

! 

1 

rZ 

6VZ 

6tamb 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

cl. 1 - 31,0 - 32,2 
cl_ 2 - 31,8 - 34,2 
cl. 3 - 33,8 - 35,0 

Min. 

31 

TDA 1057 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

-~~---

Typ. Max. 

---f---- --

35 V 

9 25 il 

-3,1 -2,3 1,55 mv;oe 

200 °e/w 

83 °e/w 
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TOA 1057 

IZ 
(mA) 

20 

15 

10 

5 

o 

4/4 
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Figure 1 

MAXIMUM POWER DISSIPATION 
DISSIPA TION DE PUISSANCE MAXIMALE 

P 
tot 

(mW ) 

~ 
600 

'\ 

Figure 2 

400 

200 

o 
o 25 

MAXIMAL REGULATION CURRENT VERSUS 
TEMPERATURE 
COURANT MAXIMAL DE REGULA TlON EN 
FONCTION DE LA TEMPERA TURE 

- ~ 

~ -
[; ~~ 

f- <è> "' .. 
~ 1-

"'oS' 
~'\~ 

~ 
~ 
~~ 

'\ 
o 25 50 75 100 125 

"" '~ 

50 75 

"-
l\. 
'\ 

I1V Z 
(mV ) 

'\ 
Figure 3 

VOLTAGE VARIATION VERSUS 
TEMPERATURE for IZ = 5 mA 
VARIA TlON DE LA TENSION REGULEE 
EN FONCTION DE LA TEMPERATURE 
pourlz=5 mA 

.- ..-
1 '\ .-

~ 
60 

30 

o 

-30 
V 

-60 

-90 

-120 

-150 
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\ 
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GENERAL DESCRIPTION 

TDA 1104 SP 
ESM 273 

VERTICAL SWEEP SYSTEM 
SYSTEME DE BALAYAGE VERTICAL 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

The TDA 1104 SP is a complete vertical sweep system designed for T.V. sets. It includes a triggerable ramp generator, 
a power amplifier, a blanking-pulse generator and safety systems. Its large output transistors and special "power-in-line" 
case make it able to work without any external power stage. 

Synchronisation 
A positive pulse can trigger fly-back only during the last 4/1 0 of free oscillating period. 

Blanking 
Blanking output voltage is 12,6 V during 1,3 ms (other values by modifying resistor between 4 and groundl. When 
connecting 3 to ground, blanking gate on, allowing cut-off adjustment of picture tube. If there is no sweep, blanking is 
switched on automatically, providing a permanent picture-tube cut-off. 

Oscillator 
The oscillator provides a positive going ramp voltage with C precorrection, so that output current be linear with a low 
value of coupling capacitor, thus reducing bouncing caused by synchronisation. 

The sawtooth is available at pin 5 with low output Impedance ; its amplitude keeps proportional to V CC or to any 
other voltage presentat pin 12 ; its slope exhibits very small dependance on temperature. 

Power amplifier 
Current feed-back ensures a constant amplitude picture with respect to temperature and allows to use a low-valued 
output capacitor. Inverting and non-inverting configuration are possible. 

Safety systems 
- If junction temperature increases too much dissipated power is reduced automatically. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le TDA 1104 SP est un système complet de déviation verticale pour récepteur de télévision. If contient un générateur 
de rampe synchronisable, un amplificateur de puissance, un générateur d'effacement et des dispositifs de sécurité. Ses 
transistors de sortie largement dimensionnés et son bortier spécial "power-in-line" le rendent apte à fonctilJnner directe­
ment sans étage de puissance extérieur. 

Synchronisation 
Une impulsion positive peut déclencher le retour seulement pendant les derniers 4/10 de la période libre. 

Effacement - Sécurité 
La tension d'effacement est de 12,6 V nendant 1,3 ms (ajustable en modifiant la résistance entre 4 et masse). En reliant 
3 à la masse, on provoque l'effacement, ce qui permet de régler le cut-cff du tube image. En l'absence de balayage, 
le circuit assure l'extinction permanente du tube-image. 

Oscillateur 
L 'oscillateur fournit une rampe de tension croissante précorrigée en C, de façon que le courant de sortie soit linéaire, 
avec une faible valeur de la capacité de liaison ainsi le rebondissement de l'image à la synchronisation est réduit. 

La dent de scie est disponible sur la broche 5, sous faible impédance; son amplitude est proportionnelle à VCC ou à 
toute autre tension appliquée à la broche 12; sa pente dépend très peu de la température. 

Amplificateur de puissance 
Grâce à la contre-réaction de courant, l'amplitude de l'image ne dépend pas de la température, et une capacité de sortie 
de faible valeur est suffisante. Les deux configurations: amplificateur inverseur ou non inverseur, sont réalisables. 

Protections 
- Une température de jonction trop élevée provoque automatiquement la réduction de la puissance dissipée. 

~1HOMSON-CSF 
OIIIISIONSEMICONOUCTEIJlS 

~ 
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TDA 1104SP 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Case 
BOÎtier 

1,17 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

CB-215 

Substrat 
Substrat 

Synchronisation 
Synchronisation 

Capacitor 
Condensateur 

Reference current 
Courant de référence 

Oscillator output 
Sortie oscillateur 

F requency adjustment 
Réglage de fréquence 

Blanking output 
Sortie effacement 

Safety blanking input 
Effacement de sécurité (entrée) 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-bOÎtier) 

2/5 
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9 11 13 15 

9 
+ Input 
Entrée + 

10 
Compensation 
Compensation 

11 -Input 
Entrée -

12 + V CC (oscillator) 
(oscillateur) 

13 Bootstrap 

14 + VCC(power) 
(puissance) 

15 
Output 
Sortie 

16 
Power ground 
Masse de puissance 

Rth(j-a) 35 

Rth(j-c) 3 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

t 
P

to 
(WI 

15 

10 

10-

10-

'\ 
~ 

t\. (2) 

'k 
t---

"\ 

~ ~ 
50 100 150 

(1) Without heatsink 
Sans radiateur 

(2) With heatsink 5°C/W 
Avec radiateur 5°C/W 

Tamb(oèl 

°C/W 

°C/W 



ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Supply voltage * 
Tension d'alimentation 

Output peak current (non repetitive) 
Courant crete de sortie (non répétitif) 

Ouput peak current (repetitive) 
Courant cdte de sortie (répétitif) 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

* Application without fly-back generator 
Application sans générateur de retour 

VCC 

IOp 

IOp 

T j 

Tstg 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (See application diagraml 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (Voir schéma d'application) 

Free oscillation period R .6-1 = 4.7 kn 
T 

Période libre C.1 = C.2 = 0,47 pF 

Oscillator supply current 
1.12 Consommation de l'oscillateur 

Available current at pin 5 
Courant disponible en 5 

Sync pulse amplitude 
V.2 Amplitude de l'impulsion de synchronisation 

Blanking pulse amplitude 
V.7 Amplitude de l'impulsion d'effacement 

Blanking available current at pin 7 * 
1.7-1 Courant d'effacement disponible en broche 7 

Blanking pulse duration 
Durée de l'impulsion d'effacement 

Deflection current (peak to peak) 
Courant de déflecteur (crete à crete) 

1 nput bias currents 1.9-11 Courants de polarisation d'entrées 

36 

3,5 

2,5 

-- 40 

+150 

- 40 

+150 

TDA 1104 SP 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

V 

A 

A 

oC 

oC 

oC 

oC 

Typ. 

25 ms 

7 mA 

10 rnA 

1 V 

12,6 V 

0,15 mA 

1,3 ms 

4 A 

100 nA 

*To get an upper blanking current, put an external resistor from 7 to VCC. The pin 7 capability of switching an external 
current to ground is 8 mA. 
Pour obtenir un courant d'effacement supérieur, mettre une résistance extérieure entre 7 et V CC. La broche 7 est capable de commuter 
vers la masse un courant de 8 mA. 
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3,9 nF 
680 kn 

9 
6 

~4 

o-J~23 

AMPLITUDE 

R nominal 
nominal 

PIL 110° Tore-Tore 3,9U 

20AX 3,26U 

1 kn 

2,2Mn IL l471'F 

• 8 

L nominal 

12 13 

TOA 1104SP 

0,681'F 

LlNEARITY CORRECTION 
CORRECT/ON LINEARITE 

1 supply 

VCC 

14 

P dissipation 
nominal 

ICC no~inal 
nommaI 

VCC alimentation dissipée 

3,2 mH 3,1 A 27 V 0,46 A 7,5W 

3,45 mH 3,41 A 28 V O,5A 8W 

- V CC 

------- --------- 0 
Positive fly-back 
Retour positif 

(T ô = 90°C; T ~~b = 56°C) 
T R 

1 ms 2,3°C/W 

1 ms 2°C/W 

~~ -1 
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47 1lF. 
2,2 Mn 680 kn fi 

• 12 

TOA 1104 SP 

SYNCH RO 0--+-------; 

0,47 IlF 

0,150 

R nominal L nominal ICC nominal VCC nominal nominal nominal 

PIL 110° Selle-Tore 2,5n 6,25 mH 2,54 A 14V 

30AX 6n 10mH 1,95A 21 V 

~ 
co ;;; PI L 90° Selle-Tore 7,7 n 19,2 mH 1,1 A 16,5 V 

VCC 

13 

330 kn 

- -- - - 2VCC 

,-,- - VCC 

-----------0 
Positive fly-back 
Retour positif 

YOKE 
BOBINE 

LlNEARITY CORRECTION 
CORRECTION LINEARITE ~ 

(Tj = 90°C; T amb = 56°C) 
1 supply P dissipation TR alimentation dissipation 

0,38 A 3W 0,86 ms 10°C/W 

0,3A 3,7 W 0,7 ms 8°C/W 

0,18A 1,8W 1 ms 18°C/W 
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GENERAL DESCRIPTION 

FIXED VOLTAGE REGULATOR (TEMPERATURE COMPENSATED) 

TOA 1550 

FIXED VOLTAGE REGULATOR 
REGULA TEUR DE TENSION FIXE 

The TDA 1550 monolithic integrated circuit is a temperature compensated fixed voltage regulator designed to supply 
control voltage for varicaps in UHF and VHF TV tuners. It's a dipole which is used in the same way as a zener diode. 

DESCRIPTION GENERALE 

REGULA TEUR DE TENSION FIXE (COMPENSE EN TEMPERA TURE) 

Le circuit intégré monolithique TDA 1550 est un régulateur de tension fixe, compensé en température, destiné par­
ticulièrement à la polarisation des diodes à capacité variable dans les tuners UHF et VHF. C'est un dipôle qui s'utilise 
comme une diode zener. 

UTILIZATION DIAGRAM 
SCHEMA D'UTILISA TlON 

Valim = 200 V 

~THOMSON-CSF 
OIVISQ,I SfMCONDUCTEURS 

~ 

33 kn 

TDA 1550 300 ~o 4700 pF V= 31-35 V 
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TDA 1550 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Case : CB-l02 
BOÎtier 

Materiel : glass 
Matériau : verre 

Marking : clear, ring at cathode end 
Marquage: clair, anneau côté cathode 

ELECTRICAL CHARACTERISITICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Regulation voltage (1) 
Tension de régulation 

Differentiai resistance 
Résistance différentielle 

Temperature coefficient of regulation 
voltage for 10°C < T amb < 50°C 
Coefficient de variation de la tension en fonc­
tion de la température dans le domaine 
100C< Tamb <50°C 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IZ = 5mA 

IZ = 5 mA 

IZ = 5 mA 

Rth(j-a) 

(1) Three voltage classes are available on request. 
Trois classes dfl tension sont livrablfls sur dflmande . 

cl. 1 - 31 32,2 
cl. 2 - 31,8 - 34,2 
cl. 3 - 33,8 - 35 

2/3 

T 
1 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

31 35 v 

12 25 

-3,1 1,55 

<400 °C/W 



TDA 1550 

lIMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Tamb = 25°C 

Regulation current 
Courant de régulation 

Storage temperature 
Température de stockage 

Junction temperature 
Température de jonction 

MAXIMAL REGULATION CURRENT VERSUS 
TEMPERATURE 

IZ 
(mA ) 

10 

5 

o 

COURANT MAXIMAL DE REGULA TlON EN 
FONCTION DE LA TEMPERA TURE 

~ 

'" '" " "'-'" " 

" o 50 100 Tamb(OC) 

IZ 

Tstg 

Tj 

See curve mA 
Voir courbe 

- 20 oC 

+150 oC 

150 oC 

VOLTAGE VARIATION VERSUS TEMPERATURE 
VARIATION DE LA TENSION REGULEE EN 
FONCTION DE LA TEMPERA TURE 

lNZ 
(mV ) 

60 

30 

o 

-30 

-60 

-90 

-120 

-150 

", 
~ 

\ 
1\ 

V' V 
/ 

,," 

IZ =5 mA 

o 20 

1 ~~ " " 
1 '7>\.'0~" 

1---

-.l7>~"" 
y' 

/ 
V 

~ "'!YPiCal 
Typique 

\ 
't.. \o>~. 
-\"o>~.--

0., 

\~r 
,~ 

40 60 
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TDA 2590 
LlNE OSCILLATOR COMBINATION, BURST, BLANKING AND FRAME PULSES 

SEPARATORS FOR TV SETS 
BASE DE TEMPS LIGNES, SEPARA TEUR D'IMPULSIONS TRAME, SAL VES COULEUR ET 

EFFACEMENT LIGNE POUR TV (JUNGLE) 

GENERAL DESCRIPTION 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

The line oscillator combination TDA 2590 is a monolithic integrated circuit intended for the horizontal deflection of 
the black and white and colour TV sets picture tube, supplied with transistors or thyristors stages. 

This circuit is able to perform the following functions : 

Sync-pulse separator 

- Line oscillator 

- Phase comparation between sync-pulse and the oscillator. 

- Phase comparation between the oscillator waveform and the middle of the line flyback pulse 

Line power stage phase lagging circuit 

Two time constants function : 
- locking state assuring good noise immunity 
- tracking state assuring low time capture 

Time constant and gate switching for V CR operation 

Frame pulse separator (B, G, Land E standards) 

Burst pulses (PAL and SECAM) :md blanking pulses generator 

_ Switching of control pulse width and switch-off (transistor or thyristor) 

- Integrated output stage for direct thyristor triggering or driver transistor commando 

DESCRIPTION GENERALE 

Le TDA 2590 est un circuit intégré monolithique permettant de réaliser la base de temps lignes dans les récepteurs de 
télévision en noir et blanc et en couleur utilisant des étages de balayage équipés de transistors ou de thyristors. 

Il remplit les fonctions suivantes: 

Séparateur signal-synchro et porte de bruit 

Oscillateur de lignes 

Comparateur de phase entre l'impulsion de synchro de lignes et l'oscillateur 

Comparateur de phase entre l'impulsion de retour de lignes et l'oscillateur 

Circuit de rattrapage de la phase de l'étage de puissance de lignes 

Deux constantes de temps permettant le fonctionnement dans l'état synchrome avec une bonne immunité aux 
bruits et dans l'état recherche avec un temps de capture réduit 

Porte pour l'utilisation d'enregistreurs Vidéo 

Séparateur des impulsions de synchronisation trame (normes B, G, Let E) 

Elaboration d'impulsions de sélection de salves de couleur (PAL, SECAM) et d'impulsions d'effacement de retour 
de lignes 

Circuit de changement de la durée de l'impulsion de sortie (attaque transistors ou thyristors) 

Etage de sortie permettant l'attaque directe des circuits à thyristors et du driver des circuits à transistors. 

78 - 06 1/11 
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TDA 2590 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Case 
BOÎtier 

CB-179 

POWER DISSIPATION 
DISSIPA TlON DE PUISSANCE 

) 

0,5 

transistor 

thyristor 

2/11 

326 

\ \ '\ 1" I~ 

3 
) 

10 
(A 
o ,5 

10 
(A 
3~ 
) 

o ,6 

(3)1\ 

~) 

1\ \1' 

r--

Top view 
Vue de dessus 

20 

(1) Thyristor firing 
Déclenchement thyristor 

(2) .!â. = 025 transistor command (q.,O mini) 
T ' commande transistor 

(3) 

T 

1 

1 
1 
1 
1 

~ = 0,5 

40 

t3 

transistor command (q.,6 maxi) 
commande transistor 

60 80 

max. 

t3 
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LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Voltages 
Tensions 

Currents 
Courants 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

Junction ambient thermal-resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Operating temperature 
Température de fonctionnement 

V l - 16 8 

V2 - 16 0 

V4 - 16 0 

Vg _ 16 -6 

VlO - 16 -6 

V11 - 16 0 

10M2 

r-----

10M3 

14 

16 

17 

111 
r-~ 

Ptot 

T j 

Tstg 

Rth(j-a) 

Toper -20 

TDA 2590 

13,2 V 

18 V 

13,2 V 

6 V 

6 V 

13,2 V 

0,4 A 

0,4 A 

1 mA 

±10 mA 

18 mA 

2 mA • 
1,2 W 

150 oC 

150 oC 

80 °C/W 

to 
il +60 oC 
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Output frame pulse 
Sortie d'impulsions Trame 

Burst and blanking generator stage 
Elaboration de salve couleur et d'effacement ligne 

Phase comparator 2 
Comparateur de phase 2 

Phase advancing 
Anticipation de la phase 

Output pulse duration selector 
Sélection de la durée de /'impulsion de sortie 

Output stage 
Etage de sortie 

Inhibit for V1 .;;;; 4 V 
Blocage pour V 1 .;;;; 4 V 

Frame separator 
Séparateur Trame 

Gate (SH - SV) 
Porte 

Synchro mode switch 
Commutateur de mode de synchronisation 

Gate (SH - SV - G) 
Porte 

Output pulse generator 
Elaboration de l'impulsion de sortie 

Synchro-gate pulse generator 
Elaboration de l'impulsion de porte de synchronisation 

Synchro-separator 
Séparateur de synchronisation 

Noise separator 
Séparateur de bruit 

Coincidence detector 
Détecteur de coïncidence 

Time constant switch 
Commutateur de constante de temps 

Phase comparator 1 
Comparateur de phase 1 

Voltage limiter 
Limiteur de tension 

Oscillator 
Oscillateur 

TOA 2590 

• 

5/11 
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TDA 2590 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Sync· separator 
Séparateur de synchronisation 

On·state current 
Courant à l'état conducteur 

Off-state current 
Courant à l'état bloqué 

On-state input voltage 
Tension d'entrée à l'état conducteur 

Video signal 
Signal vidéo 

Noise separator 
Séparateur de bruit 

Input threshold voltage 
Tension de seuil à l'entrée 

On-state current 
Courant à l'état conducteur 

Off state cu rren t 
Courant à l'état bloqué 

Video signal 
Signal vidéo 

Noise superimposed 
Bruit superposé 

Line oscillator 
Oscillateur de lignes 

Current generator 
Courant de charge et de décharge 

Current necessary to the current 
generator 
Courant nécessaire à l'élaboration du 
courant de charge et de décharge 

Voltage at pin 15 
Tension à la broche 15 

Free frequency 
Fréquence libre 

Frequency dispersion 
Dispersion de la fréquence 

External frequency adjust range 
Gamme de 1 églage de la fréquence 

Oscillator sensibility 
Sensibilité de l'oscillateur 

Frequency dispersion versus VCC 
at 4 V 
Dispersion de la fréquence lorsque le 
V CC chute à 4 V 

6/11 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

V9- 16 =-5V 

F = 15625 Hz 

VlO- 16 = -5 V 

F =15625Hz 

R15- 16 = 12 kn 

See figure 1 
Voir figure 1 

C14 =4,7nF 

R15 = 12 kn 

VCC = 12 V'" 4 V 

VCC = 12 V 

Pins 
Broches 

Ion 9 

1 off 9 

VI 9-16 

Vpp 9-16 

VI(TO) 10-16 

Ion 10 

1 off 9 

Vpp 10-16 

VBPP 10-16 

±I p 14 

-I p 15 

V15 

Fo 14 

6 F 0 
14 

~ 
6 F 0 

-ç 14 

6 F 0 
14 61 15 

6 F 0 
14 

Fo 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

5 100 pA 

-1 pA 

1 V 

1 3 7 V 

1 1,4 V 

5 100 pA 

-1 pA 

1 3 7 V 

7 V 

0,48 mA 

0,5 mA 

6 V 

15625 Hz 

±5 % 

± 10 % 

30 Hz/pA 

± 10 % 



TOA 2590 

7/11 

331 



TDA 2590 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Phase comQarator 2 (flïback-oscillator) 
Comparateur de phase 2 (retour lignes-
oscillateur) 

Control voltage range 
Gamme de contr()le 

Control current 
Courant de contr()le 

Flyback input 
Entrée retour lignes 

Delay accepted between output 
leading edge and flyback pulse 
Retard accepté entre l'impulsion de sortie 
et l'impulsion de retour lignes 

Global PLL 2 characteristics 
Caractéristiques globales de la boucle à 
verrouillage de phase 2 

Voltage sensibility 
Sensibilité en tension 

Sensibility dispersion 
Dispersion de la sensibilité 

Overall phase relation 
Relation de phase globale 

Phase between middle sync-pulse and 
middle flyback pulse 
Phase entre le milieu de l'impulsion de 
synchronisation et le milieu de l'impulsion 
de retour lignes 

8/11 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

During flyback 
Pendant le retour 
lignes 

~ 

VCC = 12 V 

Pins 
Broches 

V5 5 

Ipp 5 

16 

V6 

R6 

td 3 

S2=~ 
b. V5 

3-5 

b. S2 
S2 

tz 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contrairesl 

Min. Typ. Max. 

5,4 7,6 V 

± 1 mA 

0,01 2 mA 

-0,7 1,4 V 

0,5 kn 

15 ps 

10 pslV 

±10 % 

1,9 2,6 3,3 ps 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Frame pulses separator 
Séparateur d'impulsions de trame 

Delay between leading (trailing) edge 
of input signal and leading (trailing) 
edge of output signal 
Retard entre fronts avant des impulsions 
d'entrée et de sortie (respectivement 
fronts arrières) 

Output voltage 
Tension de sortie 

Output resistance 
Résistance de sortie 

Burst and blancking generator 
Impulsions de sélection des salves couleur et 
d'effacement 

Phase between middle sync-pulse and 
trailing edge of burst pulse 
Phase entre le milieu de /'impulsion de 
synchronisation et la fin de l'impulsion de 
sélection des salves 

Burst pulse duration 
Durée de /'impulsion de sélection des salves 

Output pulses for driving deflection stage 
Impulsions de commande de l'étage de balayage 

Output pulse duration 
Durée de l'impulsion de sortie 

No output pulses 
Pas d'impulsions en sortie 

Output voltage 
Tension de sortie 

Maximum output current 
Courant sortant maximum 

Maximum sink current 
Courant entrant maximum 

Test conditions 
Conditions de mesure 

~ 

~ 
V4 >8,2 V 

V4 <4V 

4,2 V<V4 <8 V 

+103 = 100mA 
Pin2to12V 
Broche 2 à 12 V 

* -1
3 

VCC = 12 V 

Pins 
Broches 

ton 9-8 

toft 9-8 

Vo 8 

RO 8 

t s 9-7 

t7 7 

t3 3 

t3 3 

t3 3 

VOPP 3 

+1 0 3 

-1 0 3 

TDA 2590 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

12 ilS 

12 ilS 

11 V 

2,5 kS1 

5,8 6,7 7,7 ilS 

5 ilS 

4,5 6 7,5 ilS 

14 + td ilS 

0 ilS 

10,5 V 

0,5 A 

0,1 A 

9/11 
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TDA 2590 

WAVEFORMS (with VCC = 12 V) 
FORMES D'ONDE (avec VCC = 12 V) 

V 14 
7 

4 

,6 V 

~"'-/ ~"'-/ 
AV 

Vid eo 

Separation level 
Niveau de séparation 1 V 

113 

Flyback 
Retour lignes 

+1 

-1 

15 

mA 

mA 

V3 
1 

Transistor command 
Commande transistor 

1 V 

V3 
1 V 

Thyristor fi ring 
Déclenchement thyristo r 

rh 
,J ~ 

/ 

+2,1 mA n 
-2,1 mAl 

- 7,\ 
5Cl-> 1 300 V 

_. 

rr n Irl 1 1 ~ ! 

v1= 1 V li 
3 Vi 

1 

10/11 
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APPLICATIONS SCHEMA 
SCHEMAS D'APPLICA TlON 

- THYRISTORS 

- TRANSISTORS 

+12 V 

TO,22 MF 

• 180n 

100 
MF 

0,47 
MF 

BD 137 

24 V 

III 

III 

1 nF 

TDA 2590 

1-_'----4_--_ III 

T 

III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 

Ille III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 

nl

E 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
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GENERAL DESCRIPTION 

TEA 1000 
ESM 352 

RGB AMPLIFIERS 
AMPLIFICATEURS RVB 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

The monolithic circuit TEA 1000 comprises 3 RGB amplifiers with black level clamping. It is particularly intended for 
color tube cathode driving (P.1. L tube). The outputs enables to drive directly the hight voltage video·transistor. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le circuit intégré TEA 1000 comprend 3 amplificateurs RVB munis d'un système de verrouillage du niveau noir. Il est 
spécialement adapté à la commande par les cathodes des tubes trichromes (tube P.I. L). Les sorties permettent d'attaquer 
directement le transistor vidéo H. T. 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Input voltage 
Tension d'entrée 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Maximum voltage on pins 10-12-14 (comparators input) 
Tension max sur las broches 10-12-14 (entrées des comparateurs! 

Maximum voltage on pin 8 (blanking input) 
Tension max sur la broche 8 (entrée d'échantillonnage! 

Minimal laod resistance 
Résistance minimale de charge 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Storage temperature 
Température de stockage 

~THOMSON-CSF 
DMSION SEMICONDUCTEURS 

~ 

VI 

VCC 

V 

V 

RL 

Ptot 

Tstg 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires! 

VCC V 

18 V 

12 V 

5 V 

3 kn 

0,6 W 

-40 à +125 oC 

78 - 44 1/5 
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TEA 1000 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Case TO-116 (CB-2) 
Boitier 

rt{!J 

1 VCC 

2 Ground 
Masse 

3 Output R 
Sortie voie R 

4 Output G 
Sortie voie V 

5 Output B 
Sortie voie B 

6 Not ta use 
Ne pas /Jtiliser 

7 N_C 

2/5 
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Top view 
Vue de dessus 

--B--G----G---B 

) 

--8---EJ----B--

8 Blanking input 
Echantillonnage 

9 Input B 
Entrée voie B 

10 Feedback 1 nput B 
Entrée de contre-reaction voie B 

11 Input G 
Entrée voie V 

12 Feedback 1 nput G 
Entrée de contre-réaction voie V 

13 Input R 
Entrée voie R 

14 Feedback 1 nput R 
Entrée de contre-réaction voie R 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Ouiescent output voltage 
Courant d'alimentation au repos 

Comparator bias current 
Courant d'entrées des comparateurs 

Sampling gate control current 
Courant de commande de la porte 
d'échantillonnage 

Charge current for coupling capacitor 
Courant de charge de la capacité de liaison 

Internai reference voltage 
Tension de référence interne 

Internai reference voltage, 
température coefficient 
Coefficient de température de 
la tension de référence interne 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

Amplifier gain 
Gain de l'amplificateur 

Input impedance 
Impédance d'entrée 

Gain stability vias temperature 
Stabilité du gain (0 à 70°C) 

Differentiai gain variation vias 
temperature 
Stabilité différentielle des gains (0 à 700C) 

Black level voltage variation at input 
Dérive du niveau noir à l'entrée C =47 nF 

Band width 
Bande passante à -3 dB 

Output range 
Dvnamique de sortie 
(facteur de linéarité = 0.7) 

Siew rate 
Pente maximale du signal de sortie 

* Pulsed 
Impulsions 

t p =200 ilS .s,,;;; 1 % 

Tamb = 25° C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCC = 12 V 

VCC = 12 V 

Min. 

ICC 

lB 

Ist 1 

1 

Vref 

Vz -0,5 

AV 

Zl 100 

B 

6V 10 

SVO 

TEA 1000 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

25 mA 

3 IlA 

mA 

0,15 mA 

7,4 V 

0 +0,5 mV/oC 

6 

kH 

1 % 

0,5 % 

0,2 mV//ls 

7 MHz 

V 

100 V/ils 

3/5 
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TEA 1000 

BLOC DIAGRAM 
SCHEMA FONCTIONNEL 

Input R 
Entrée R 

o-t 

Input G 
Entrée V 

Input B 
Entrée 8 

4/5 
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1 2' 
vcct ~asse 

,------ ---- ---------j 
1 
1 + 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 L ________ _ 

+I---+--...... ~ 

1 
Réf. 1 
Clamp 1 

1 
1 
1 
1 _ ________ -.1 

~ondeClamp 

Cathode R 

Cathode 8 



TEA 1000 

APPLICATION DIAGRAM 10 pF 

SCHEM:c:':P:'L~C:T:~' ___ f~!:~~ ___ ~~ 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

Input R 1 1 
~~R 1 : 

e-J~ 
47 nF 1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

1 1 14 
1 1 

VCC = 200 V 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 l ,---------------, 

Input G 1 1 1 1 
Entrée ~_J 1 ~11.: 1 ~4 1 ICathode G 

'-'""""1 ~ TEA 1000 I\J'I ICathode V 

47 nF 1 1 1 1 l 
Iii L-J 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

: ~ 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 L ______________ J 

• 
1 1 
1 1 
1 1 r--------------, 

Input B 1 1 1 1 

Entrée:. Il /7;\9 _J Il t f?\5 ~ 1 r Cathode B 
~~ ~ ICathodeB 

1 1 1 U 
1 

1 1 
1 1 

1 1 1 1 

1 ~ 1 
1 1 1 1 
1 1 : 1 

G~I~a::t:e~t---- -- -~-8--l L---3~d~n~c~I:,~I~i~S --~ 
P l Réglage du gam 3 amplificateurs identiques 

P2 Black level voltage adjustment Sampllng Input 
Réglage du ntVeau nOir Entrée d'échantillonnage 

5/5 
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Voltage Regulators 
Régu/ateu rs de Tension 
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PAGE TYPE 
PAGE TYPE 

347 ESM 374 

TOA 1405 

ESM 1406 

ESM 1410 

365 TOA 1412 

TOA 1415 

TOA 1418 

TOA 1424 

421 ESM 700* 

SF ,C 2805 LEC 

SF.C 2806 LEC 

SF.C 2812 LEC 
353 

SF.C 2815 LEC 

SF.C 2820 LEC 

SF.C 2824 LEC 

* See Section CAR 
Voir Section AUTOMOBILE 

Page 417 

VOLTAGE REGULATORS 
REGULA TEURS DE TENSION 

Vo 10 
(VI (Al 

12 0,1 

5 

6 

10 

12 0,5 

15 

18 

24 

10 0,2 

5 

6 

12 
1 

15 

20 

24 

PACKAGE 
BOIT/ER 

-
TO-92 

(CB-971 

i# 
" '. '. TO-126 

(CB-161 

• 
l' j'fi! 

1/-i,t TO-220 
(CB-1171 

345 



GENERAL DESCRIPTION 

ESM 374 

VOLTAGE REGULATOR 
REGULA TEUR DE TENSION 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

The ESM 374 is an integrated voltage regulator circuit, supplied in TO-92 plastic package. 

It can supply a regulated voltage of 12 V with an output current of 100 mA. 

Highlights includes : 

- Low output voltage dispersion 

- Good temperature stability 

- Load regu lat ion better than 1 % 

- Low output impedance 

- Limited output current 

DESCRIPTION GENERALE 

Le circuit intégré ESM 374 est un régulateur de tension présenté en boÎtier plastique TO-92. 

/1 fournit une tension régulée de 12 V avec un courant de sortie de 100 mA. 

Autres avantages : 

- Faible dispersion de la tension de sortie 

- Bonne stabilité en température 

- Variation de la tension de sortie en fonction de la charge inférieure à 1%. 

- Faible impédance de sortie 

- Limitation du courant de sortie 

"

lHOMSON'CSF' 
DMSIONSEMlCONO....CTElJAS 

~ 

78-06 1/4 
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ESM 374 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Case : TO-92 (CB-97) 
BOÎtier 

1 
1 2 3 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
·VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Maximum input voltage 
Tension d'entrée maximale 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Operating temperature 
Température de fonctionnement 

Junction temperature 
Température de jonction 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Tamb = 25°C 

Maximum power dissipation 

1-

2 -

3 -

VI 

Ptot 

Toper 

Tj 

Rth(j-a) 

P tot Dissipation de puissance maximale 

(W) 

0,8 
~I'.. 
1 l"-
I ""r--.. 

0,6 

1 
0,4 

1 

1 
1 

0,2 

1 

10 20 30 40 50 60 70 T(OC) 

2/4 
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Output voltage 
Tension de sortie 

1 nput voltage 
Tension d'entrée 

Groung 
Masse 

27 V 

0,8 W 

0 oC 

70 oC 

150 oC 

150 max °C/W 



SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 

VI~2-r--~~--~----~~---'~~---

APPLICATION DIAGRAM 
SCHEMA D'APPLICA TlON 

ESM 374 

3 • 

3/4 
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ESM 374 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Output voltage 14,5 V';;"V I';;"27 V 
Tension de sortie 10 = 10mA 

Load regulation 10 mA<10<100 mA 
Régulation en fonction de la charge CL = 10J.lF 

Output'regulated current 6.VO 
Courant de sortie régulé Vo';;"1% 

Maximum output current 
Courant de sortie maximal 

Short-circuit current Vo = OV Courant de court-circuit 

Quiescent current VI = 27 V 
Courant de repos 10 = 0 

Une regulation 14,5V';;"V I';;"21 V 
Régulation en fonction de la 
tension d'entrée 10 = 10mA 

Temperature coefficient O°';;"Tamb ';;"70°C 
Coefficient de température 10 = 10mA 

4/4 
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Min. 

Vo 11,4 

tNO 
Vo 

10 100 

10max 

lOS 

ICC 

tNO 

6.VO 
6.Tamb 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

12 12,6 V 

0,3 1 % 

140 mA 

150 200 mA 

18 25 mA 

10 mA 

15 mV 

1,2 mV/oC 



~THOMSON.CSF 
DIVISION SEMlCONDUCTELJf:lS 

~ 

ESM 1406,ESM 1410 

VOLTAGEREGULATORS 
REGULA TE URS DE TENSION 

SEE DATA SHEET page: 365 
VOIR NOTICE page 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Operating free-air 

SF.C 2800 LEC séries 

POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 
REGULATEURS DE TENSION POSITIVE 

P T j VI 10 Package temperature range Storage temperature Type (V) (W) (A) Boîtier Gamme de température Température de stockage 
ambiante de fonctionnement max max max max 

SF.C 2805 LEC TO-220 O°C, +70°C -65°C, +150 C 125°C 35 ~ ;: 
a; E a;E SF.C 2806 LEC TO-220 O°C, +70°C -65°C, +150 C 125°C 35 .~ ~ .~ ~ 

SF.C 2808 LEC TO-220 O°C, +70°C -65°C, +150 C 125°C 35 E ~ 
:.::'\:: 

E ~ = .~ 
SF.C 2812 LEC TO-220 O°C, +70°C -65°C, +150 C 125°C 35 

. ., 
~.~ >~ 

=.!: 
SF.C 2815 LEC TO-220 O°C, +70°C -65°C, +150 C 125°C 35 E~ E~ 
SF.C 2820 LEC TO-220 O°C, +70°C -65°C, +150 C 125°C 40 

~~ ~~ SF.C 2824 LEC TO-220 O°C, +70°C -65°C, +150 C 125°C 40 

General description 

The SF.C 2800 LEC series voltage regulators are 
"three-terminal regulator" families. They can supply, 
with few external components, several fixed regulated 
voltages. With sorne added external components, 
these devices can be used as adjustable current or 
voltage regulators. 

These regulators have both-on internai peak current 
limitation and a thermal shut down circuit which 
allows the protection of the output transistor safe 
area and prevents the device from overheating. 

This SF.C 2800 LEC series is available in TO-220 
package and allow these regulators to supply over 
0,5 A output current, if an adequate heat sink is 
provided. 

Description générale 

Les régulateurs de tension SF.C 2800 LEC SOnt du type 

"régulateur trois broches". I/s permettent d'obtenir, avec le 

minimum de composants extérieurs, différentes tensions 
régulées fixes. A raide de quelques composants extérieurs 
supplémentaires, on peut les utiliser en régulateur de courant 
ou en régulateur de tension ajustable. 

Ces régulateurs possédent une limitation de courant crête et 
un dispositif de protection thermique qui assurent la protec' 
tion de raire de sécurité du transistor de sortie et empêche la 
destruction du circuit par échauffement. 

Cette série SF.C 2800 LEC est livrée en boîtier TO-220 et 

peut fournir un courant de 0.5 A si les circuits sont fixés sur 
un dissipateur approprié. 

78-371/12 
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SF.C 2800 LEC séries 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

TO-220 AB (CB-117) 

PLASTIC CASE 
BOÎtier plastique 

Schematic 
Schéma électrique 

Top view 
Vue de dessus 

Input 
r---.------.----~~-....... OEncrée 

2/12 
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~----+-----;H) Output 
Sortie 

Ground 
Masse 

1 Unregulated input 
Encrée non régulée 

2 Regulated output 
Sortie régulée 

3 Ground 
Masse 

Principal features 
Données principales 

- Output current in excess of 0,5 A 

- Internai thermal overload protection 

- No external components for adjusting 

- Output transistor safe area protection 

- Internai short-circuit current limit 

- Courant de sortie supéfleur à 0,5 A 

- Protection thermique incerne concre les 

surcharges 

- Pas d'élément d'ajustage extérieur 

- Protection d'aire de sécurité du transistor 

de sortie 

- Limitation interne du courant de court-circuit 



MAXIMUM AVERAGE POWER DISSIPATION 
PUISSANCE MOYENNE DISSIPEE MAXIMALE 

p 
tot 

(W) 

10-1 

8 

-

25 

SF.C 2800 LEC séries 

1 

.... 1"--.... 1'\.(1) 
........ 

i'.. 1 ~r\ 
~21 

'" \ 
i\. 

r-..... '\ r-. r-.... ~3) \ 
.......... 

"-

" 1\ 
50 75 100 

(1) With infinite heat sink 
A vec radiateur infini 

(2) With a lO°C/W heat sink 
Avec radiateur de 10oC/W 

(3) Without heat sink 
Sans radiateur 

SF.C 2800 LEC séries 

1\ 

\ 
1\ 
'\ 

~ • 
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SF.C 2800 LEC séries 

TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS D'APPLICA TlONS TYPIQUES 

4/12 
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FIXED OUTPUT REGULATOR 
REGULA TEUR A TENSION DE SOR rtE FIXE 

Input 
Encree 

Cl * 
0,22 iJF 

1----_--0 Output 
Sortie 

* Required if regulator is located an apprecible distance from power ~ufJPly tilter. 
NéceSSdl,e IOnique Je régulateur se trouve cl une distance appréciable du filtre de l'alimentation 

* *Although no output capacitor is needed for stability it does improvc Iransient response. 
Bien que cette cclpacite ne soit pas necessaire pour la stübililâ, elle améliore la répo,,!;,e transitoire. 

ADJUSTABLE OUTPUT REGULATOR 
REGULA TE: UR A TENSION DE SORTIE AJUSTABLE 

Input 
Entree 

Vo = V2-3 (1 +~I + liB R2 
Rl 

CURRENT RI,:GULATOR 
REGULA TEUR DE COURANT 

Input 
Encrée 

HIGH CURRENT VOLTAGE REGULATOR 
REGULATEUR A COURANT ELEVE 

Rl 
1% 

R2 

Rl 

Output 
Surtie 

Output 
Surlie 

~~~r~! r.-__ --B~DX r1_B ___________ ---. 

SF.C 28xx LEC t-2 ___ .--__ 0 Output 
Sortie 

3 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Line regulation 
Coefficient de régulation 
en fonction de la tension d'entrée 

Load regulation 
Coefficient de régulation 
en fonction de la charge 

Ouiescent cunent 
Courant de repos 

Ouiescent cu ne nt change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Long term stability 
Stabilité dans le temps 

R ipple rejection 
Taux de filtrage 

Input-output voltage differential 
Différence de tension entrée-sortie 

(notes 1, 2) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

Ti = +25"C 

7 V ~ VI ~ 20 V Vo 
5 mA ~ 1 0 ~ 350 mA 

Ti = +25u C 
KVI 8 V ~ VI";;; 25 V 

7 V ~ VI ~ 25 V 

Ti = + 25'C 
KVO 5 mA ~ 10 ~ 500 mA 

5 mA ~ 10 .,;;; 200 mA 

liB T j = + 25°C 

61 1B 

8V~VI~25V 

5 mA ~ 1 0 ~ 350 mA 

V NO 
10 Hz ~ f ~ 100 kHz 

Tamb = + 25"C 

KVH 

Rvf 10 = 10mA, f = 100 Hz 

V I - Vo T j = + 25"C, 10 =350 mA 

SF.C 2805 LEC 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

4,8 5,0 5,2 V 

4,75 5,25 V 

50 rnV 

100 mV 

100 mV 

50 mV 

6 10 mA 

1,3 mA 

0,5 mA 

40 
J.1V rms 
J.1V eff 

20 mV 

70 dB 

2 V 

NOTE 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply for O°C ~T amb ~ 700 e, 10 = 200 mA, VI = 10 V 
Sauf indicatIOns contralfes, ces spécifications sont applicables pour O"C ~Tamb ~ lOOC. '0 = 200 mA, V, = 10 V 

NOTE 2 - Rth(j-c) = 4°e/W (typ.) TO-220 

5/12 

357 

• 



SF.C 2806 LEC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PA RAME TRES 

Output voltage range 
Domaine dt/ tt/n.ion de sortit/ 

Line regulation 
COtIfficit/nt de rBrlulatlon 
tIn fonction dt/la tension d't/ntrH 

Load regulation 
COtIfficit/nt de régulation 
tIn fonction dt/ la charge 

Ouiescent current 
Courant dt/ r"pos 

Ouiescent current change 
Variation du courant dt/ repos 

Output noise voltage 
Tt/nsion dt/ bruir an sortit/ 

Long term stability 
SClIbiliN dans la temps 

Ripple reiection 
Taux dt/ filtragtl 

Input·output voltage diHerential 
Diff~reflCtl dt/ tension tmtTH·.ortie 

(notes l, 2) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vo 

KVI 

KVO 

liB 

61 1B 

VNO 

KVH 

Rvf 10 

V I - Vo Ti 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Ti = +25°C 

8 V, VI"; 21 V 

5 mA"; 10 ..; 350 mA 

Tj = + 25°C 

9 V"; VI"; 25 V 

8 V 0;;; VI 0;;; 25 V 

Ti = + 25"C 

5 mA ..; 10 "; 500 mA 

5 mA ..; 10 ..; 200 mA 

Ti = +25°C 

9V";VI ";25V 

5 mA ..; 10 ..; 350 mA 

10 Hz ..; f ..; 100 kHz 

T amb = + 25°C 

= 10mA, f = 100 Hz 

= + 25°C, 10 =350 mA 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

5,75 6 6,25 V 

5,7 6,3 V 

60 mV 

120 mV 

120 mV 

60 mV 

6 10 mA 

1,3 mA 

0,5 mA 

45 
j.JVrms 
j.JVeff 

24 mV 

65 uB 

2 V 

NOTE 1· Unless otherwise specified, these specifications apply for O°C: ..; T amb< 70°C, 10 = 200 mA, VI = 11 V 
Sauf indications contrairt/s, ces spécifications sont applicables pour ()OC"; Tamb"; 7()oC, la = 200 mA, VI = Il V 

NOTE 2· Rth(j.c) = 4°C/W (typ,) TO·220 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PA RAME TRES 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Line regulation 
Coefficient de régulation 
en fonction de la tension d'enrrill 

Load regulation 
Coefficient de régulation 
en fonction de la c/Yrge 

Ouiescent current 
Courant da repos 

OUlescent current change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Long term stability 
Srabilittl tJ.ns le temps 

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

1 nput·output voltage differential 
Diffllrence de tension entrétt-sorrie 

(notes 1. 2) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vo 

KVI 

KVO 

liB 

61 16 

V NO 

KVH 

Rvf 10 

VI-VO Ti 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Ti = +25"C 

10,5 V .;;:; VI ~ 23 V 

5 mA < 10 ,;;; 350 mA 

Ti = +25"C 

11 \j < VI ,;:: 25 V 

10,5 V:( VI < 25 V 

Ti = + 25"C 

5 mA < 10 < 500 mA 

5 mA < 10 >( 200 mA 

Ti = t25"C 

10,5 V < VI < 25 V 

5 mA < 10 .;;:; 350 mA 

10 Hz < t ,;:: 100 kHz 

Tamb = + 25°C 

=10mA, f = 100 Hz 

= + 25"C, 10 =350 mA 

SF.C 2808 LEC 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

7,7 8 8,3 V 

7,6 8,4 V 

80 mV 

160 mV 

160 mV 

80 mV 

6 10 mA 

1 mA 

0,5 mA 

52 
IlV lms 
IlVe ff 

32 mV 

62 

2 V 

NOTE 1· Unless otherwise specified, these specifications apply for O°C <T amb< 70°C, 10 ~ 200 mA, VI = 14 V 
Sauf mdications contraires, ces spécifications sont applicables pour ()OC';;:; Tamb';;:; l()oC, '0 = 200 mA, V, = 14 V 

NOTE 2· Rth(j-c) = 4"C/W (typ.) TO-220 
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SF.C 2812 LEC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PAAAMETEAS 
PARAME TRES 

Output voltage range 
Do".,.,ne de fens/on de sortiB 

Line regulation 
Coefficient de régulation 
en fonction de la tenSIon d'entriHJ 

Load regulation 
Coefficient de régulation 
en fonction de la charpe 

Ouiescent current 
Courant de fepos 

Ouiescent current change 
Va"atlOn du courant de repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sort/e 

Long term stability 
Stabilité cJiJns le temps 

Aipple rejection 
Taux de filtrage 

Input-output voltage diHerential 
Diffllrenctl de tension entrlle-sortie 

(notes l, 2) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Va 

KVI 

KVO 

liB 

lIIIB 

V NO 

KVH 

Avf 10 

VI-VO T j 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

T j 
= +25°C 

14,5 V .;;; VI';;: 27 V 

5 mA ~ 10 C 350 mA 

Ti = + 25°e 

16 V';;; VI';;: 30 V 

14,5V~VI';;; 30V 

Ti = + 25c e 

5 mA ,;;; 10 ';;; 500 mA 

5 mA ,;;; 10 ..; 200 mA 

Ti = +25°e 

14,5V~VI';;; 30 V 

5 mA ~ 10 ';;; 350 mA 

10 Hz ,;;; f ,;;; 100 kHz 

T amb = + 25u C 

=10mA, f = 100 Hz 

= + 25°e, 10=350 mA 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

11,0 12 12,5 V 

11.4 12,6 V 

120 mV 

240 mV 

240 mV 

120 mV 

6 10 mA 

1 mA 

0,5 mA 

75 
jJ.V rms 
iJVeH 

48 mV 

61 dB 

2 V 

NOTE 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply for ooe ,;;;Tamb< 70oe, 10 = 200 mA, VI = 19 V 
Sauf indications contraires, ces spllcifications sont applicables pour ()OC ,;;; Tamb ,;;; 1()oC, 'a = 200 mA, V, = 19 V 

NOTE 2 - Ath(j-c) = 4°e/w (typ.) TO-220 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAME TRES 

Output voltage range 
DOfTllline de tension de sortie 

,-'-
Lire regulation 
COtIfficient dft r6gulation 
en fonction th la tension d'enuée 

Load regulation 
COtIfficient de régulation 
en fonction de la charpe 

QUlescent current 
Courant de repos 

QUiescent current change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
Temion de bruit en sortie 

Long tllrm stability 
Stllbili,. dans la temps 

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

Input-output voltage diHerential 
Difftlrenctl de tension entrée-sortie 

(notes 1,2) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

Tj "" +25°C 

17,5 V ..; VI ~ 30 V Vo 
5 mA ~ 1 0 ~ 350 mA 

T j = +25°C 
KVI 20 V';;; VI .;:: 30 V 

1 7,5 V ~ VI';;; 30 V 

T j = + 25u C 
KVO 5 mA .;;; 10 ,ç 500 mA 

5 mA .;;: 10 ,ç 200 mA 

liB T j = +25"C 

61 1B 

17,5 V .;;; VI';;; 30 V 

5 mA .;;; 10 .;;: 350 mA 

V NO 
10 Hz ~ f .;;; 100 kHz 

T amb = + 25"C 

KVH 

Rvf 10 =10mA, f = 100 Hz 

VI-VO T j = + 25"C, 10=350 mA 

SF.C 2815 LEC 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

14.4 15 15,6 V 

14,25 15,75 V 

15U mV 

300 mV 

300 mV 

150 mV 

6 10 mA 

1 mA 

0,5 mA 

90 
iJ V rms 
jJVeff 

60 mV 

60 dB 

2 V 

NOTE 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply for oGe ~Tamb';;; lOoe, 10 = 2uO mA, VI = 23 V 
Sauf mdlcatlOns contratres, ces spécifications sont applicables pour ()OC';;; T

amb
";; 7()OC. '0 = 200 mA. V, =23 V 

NOTE 2 - Rth(j-c) ~ 4"C/W (typ.) TO-220 
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SF.C 2820 LEC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PA RAME TRES 

Output voltage range 
DOfTUlina da renslon da sortia 

line regulation 
C08fficianr dB rtigulllCion 
an foncrion da la Cflnsion d'enrréa 

Load regulation 
C08fficianr da rf}gulation 
an fonction de III chllTf/8 

Ouiescent current 
Couranr de repos 

Ouiescent current change 
VaT/arion du courant de repos 

Output noise voltage 
Tension da bruit an sortia 

Long term stability 
Sœbilit(t dIIn. 'e Cflmps 

R ipple reiection 
Taux de fi/rr. 

1 nput·output voltage diHerential 
Diff~renC8 da tansion enrrH-sortia 

(notes 1, 2) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vo 

KVI 

KVO 

liB 

61 1B 

VNO 

KVH 

Rvf 10 

VI-VO Ti 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Ti = +25°C 

23V..;;VI ';::: 35V 

5 mA ..;; 10 « 350 mA 

Ti = +25°C 

23 V..;; VI ..;; 35 V 

24 V,;;; VI ..;; 35 V 

Ti = + 25°C 

·5 mA ..; 10 "; 500 mA 

5 mA ,;;; 10 ..; 200 mA 

Ti = +25°C 

23 V ..;VI ..;; 35 V 

5 mA";; 10 ..; 350 mA 

10 Hz ..;; f « 100 kHz 

Tamb = + 25°C 

=IOmA, f = 100 Hz 

= + 25°C, 10=350 mA 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

19,2 20 20,8 V 

19 21 V 

400 mV 

200 mV 

400 mV 

200 mV 

6 10 mA 

1 mA 

0,5 mA 

130 
Il V rms 
IlVetf 

80 mV 

58 dB 

2 V 

NOTE 1· Unless otherwise specified, these specifications apply for O°C ,;;;Tamb« 70°C, 10 = 200 mA, VI = 20 V 
Sauf mdlcatlOns conrra/TI1S, ces s~c"icatlOns sont applicables pour (}OC";; Tamb « l(}oC, '0 = 200 mA, V, =20 V 

NOTE 2· Rth(j'c) c= 4°C/W (typ,) TO-220 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAME TRES 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Line regulation 
Coefficlfmt de réguJaCion 
en fonction de la tenlion d'entrée 

Load regulation 
Coefficient de réflulat,on 
en fonction de la c~r/1ll 

QUlescent currtlnt 
COUTimt de repos 

QUiescent current change 
Vanatlon du COurant de repos 

Output noise lIoltage 
Tension de bruit tin ,ortie 

Long term stability 
Stabiliré dans le temps 

R ipple reJection 
Taux de filtrage 

Input-output lIoltage diHerential 
Diffirenctl de tension entrée-sortie 

(notes l, 2) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 

SYMBOLES CONDITIONS DE 
MESURE 

T j = +25°C 

27V";;VI ';38V Vo 
5 mA";; 10 ";; 350 mA 

T j = + 25°C 
KVI 28 V";; VI';;; 38 V 

27 V .:.;: VI .:.;: 3B V 

Ti = + 25v C 
KVO 5 mA .:.;: 10 < 500 mA 

5 mA ..;; 10 < 200 mA 

liB Ti = + 25 G C 

27 V 0( VI 0( 38 V 
61 1B 

5 mA 0( 10 ..;; 350 mA 

V NO 
10 Hl 0(1 < 100 kHl 

T = + 25v C amb 

KVH 

Rllf 10 = 10mA, f = 100 Hz 

V I - Vo Ti = + 25°C, 10=350 mA 

SF.C 2824 LEC 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

23 24 25 V 

22,8 25,2 V 

240 mV 

480 mV 

480 mV 

240 mV 

6 10 mA 

1 mA 

0,5 mA 

170 
iJ. V rms 
!1 V etf 

96 mV 

56 dB 

2 V 

NOTE 1 - Unless otherwise specified, these specifications dPply for O°C <T amb";; 70°C, 10 = 200 mA, VI = 33 V 
Sauf indications contraires. ces spécificatIOns sont applicabltls pour OOC 0( Tamb";; 700C. '0:0 200 mA, V, =33 V 

NOTE 2 - Rthlj -c) = 4°C/W (typ.) TO-220 
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SF.C 2800 LEC séries 

PEAK OUTPUT CURRENT 
COURANT CRE TE DE SOR TlE 

0,8 1--+---+---+--+--+----1 

- .. 
~ ~ 0.6 

a~ 
::J e: 0,4 
o.'" 

8~ 
0,2 1--+---+--+---3.q--f~:-t 

> 
c 
o .;: .~ 
.~ t: 
> 0 
Q) .. 
1:)'" 
Q)1:> 
",e: 
'" ,0 
~ï:; 

+0,5 

~ ~ -05 -'" ' ::J1:> 

et: 
::J '" oLl:: 

-1 

5 1 ° 15 20 25 30 
Input-output differential (V) 
o dférence de cension encrée-sorcie 

DHOPOUT CHARACTERISTIC 
CARACTERISTIQUE DE 
DECROCHEMENT 

10 =0,5A 

fi 
T_ =:: 125°C '1Tj =:: 25°C 

1 J 

Il 
VI 

° 1 2 
Input-output differential (V) 
Différence de cension encrée-sortie 

QUltSCENT CURRENT 
COURANT DE REPQS 

_ ~ 61--+-+---+-+---+-+--+----1 
~E 
-~ 
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° 5 10 15 20 
Input-output differential (V) 
Différence de cension encrée-sortie 

DAOPOUT VOL TA(;E 
DIFFERENCE DE TENSION 
ENTREE-SORTIE MINIMALE 

2,5 

~~ 
~f 
Ce: 
Q) .. 

~~ 
~.;; 

~~ 
::J .. 
0.1:> 

':it: 
o e: 
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° 75 100 125 ° 25 50 
Junction temperature (0 C) 
Temperacure de joncClon 

RIPPLE HEJECTION 
TAUX DE FIL TRAGE 
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C 

'B ~ 
Q) "-

.~~ 
50 

~~ 
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ii.:! 40 
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20 
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Iii" E ,2 
Ci ::: 0,96 
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Junction temperature (0 C) 
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TDA 1405,TDA 1412 )"DA 1415 ,TDA 1418 ,TDA 1424 
ESM 1406,ESM 1410 

GENERAL DESCRIPTION 

VOLTAGEREGULATORS 
REGULA TEURS DE TENSION 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

These linear integrated circuits are monolithic voltage regulators supplied in TO-126 plastic case. 

They can deliver a very weil regulated output voltage of : 

5 V for output current between 0 and 600 mA 
6 V for output current between 0 and 550 mA 

10 V for output current between 0 and 450 mA 
12 V for output current between 0 and 500 mA 
15 V for output current between 0 and 450 mA 
18 V for output current between 0 and 300 mA 
24 V for output current between 0 and 200 mA 

TDA 1405 
ESM 1406 
ESM 1410 
TDA 1412 
TDA 1415 
TDA 1418 
TDA 1424 

Output current is internally limited. Therefore circuits are protected against short-circuits. 

Highlights include : 

low output voltage dispersion 

good temperature stability 

load regulation better than 1 % 

low output impedance 

supply voltage rejection ratio 56 to 60 dB typical 

good transient ! esponse. 

DESCRIPTION GENERALE 

Ces circuits intégrés linéaires sont des régulateurs de tension monolithiques présentés en bOÎtier plastique TO-126. 

Ils fournissent, avec une excellente régulation des tensions régulées de : 

5 V pour des courants compris entre 0 et 600 mA 
6 V pour des courants compris entre 0 et 550 mA 

10 V pour des courants compris entre 0 et 450 mA 
12 V pour des courants compris entre 0 et 500 mA 
15 V pour des courants compris entre 0 et 450 mA 
18 V pour des courants compris entre 0 et 300 mA 
24 V pour des courants compris entre 0 et 200 mA 

TDA 1405 
ESM 1406 
ESM 14tO 
TDA 1412 
TDA 1515 
TDA 1418 
TDA 1424 

Leur courant de sortie est limité ce qui protège les circuits contre les courts-circuits. 

Autres avantages: 

faible dispersion de la tension de sortie 

bonne stabilité en température 

vàriation de la tension de sortie en fonction de la charge inférieure à 1 % 

faible impédance de sortie 

taux de réjection dû à l'alimentation 56 à 60 dB typique 

bonne réponse aux transitoires. 

~T"""SON.CSF 
OMIIONSEMICONOUCTEUAS 
~. 
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TOA 1405, TOA 1412, TOA 1415, TOA 1418, TOA 1424, ESM 1406, ESM 1410 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Maximum input voltage 
Tension d'entrée maximale 

Power dissipation Tamb 
Dissipation de puissance Tcase 

Operating temperature 
Température de fonctionnement 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistancl! 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-bOÎtier) 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Case: TO-126 (CB-16) 
BOÎtier 

- 25°C 
-- 25°C 

1 - Input voltage (unregulated) 
Tension d'entrée (non régulée) 

2/20 
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2 - Output voltage (regulated) 
Tension de sortie (régulée) 

3 - Ground 
Masse 

VI 

Ptot 

Toper 

Tj 

Tstg 

14 

12 

10 

TDA 1405 20 
ESM 1406 20 
ESM 1410 27 
TDA 1412 27 
TDA 1415 27 
TDA 1418 30 
TDA 1424 35 

1,25 
14 

0 
70 

150 

- 55 
+125 

Rth(j-a) 80 max 

Rth(j-c) 5 max 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

: " 
: 
1 
1 

10 20 30 40 50 60 70 T(OC) 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

W 

W 

oC 
oC 

oC 

oC 
oC 

°C/W 

°C/W 



TDA 1405, TDA 1412, TDA 1415, TDA 1418, TDA 1424, ESM 1406, ESM 1410 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 

VI 1 

~--~--~~------~--------------+-------~~-------------+-o3 

APPLICATION DIAGRAM 
SCHEMA D'APPLICA TlON 

" 

F2'----__ ~--_----o V 0 
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TDA1405 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Test conditions 
Conditions de meSure 

7,5 V ,;;; VI';;; 20 V 
Output voltage la =10mA 
Tension de sortie 

CL = 10fJ.F 

Load regulation 10 mA<10<600 mA 
Régulation en fonction de la charge CL = 10fJ.F 

Output regulated current /:,V
O ';;;1% 

Courant de sortie régulée Va 

Tcase= 25°C 

Maximum output current 
Courant de sortie maximal 

T case= 70°C 

Short-circuit current 
Va =OV 

Courant de court·circuit 

Quiescent current VI = 20V 
Courant de repos la =0 

Line regulation 7,5 V ,;;; VI';;; 12 V 

Régulation en fonction de la la =10mA 
tension d'entrée 

CL = 10fJ.F 

Temperature coefficient 
O°C ';;;T amb';;;+ 70°C 

la =10mA 
Coefficient de température 

CL = 10fJ.F 

10 Hz<F< 100 kHz 
Output noise voltage la = 10mA 
Tension de bruit en sortie 

CL = 20fJ.F 

Output resistance 
la = 600 mA 

Résistance de sortie 

VI =10V 

la = 10mA 
Supply voltage rejection ratio 6V I = 4 Vpeak/peak 
Taux de réjection dû aux alimentations ·crêtelcrête 

CL = 10fJ.F 
f = 100 Hz 

4/20 
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Min. 

Va 4,75 

6VO 
\ïQ 

la 600 

la 

la 

lOS 

ICC 

/:,V
O 

6Vo 
/:,Tamb 

Vn 

Zo 

SVR 46 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

Typ. Max. 

5 5,25 V 

0,3 1 % 

850 mA 

0,93 1,2 A 

1 A 

200 250 mA 

9 mA 

5 23 mV 

0,5 mV/oC 

70 fJ.V 

15 Mn 

60 dB 



5 

4 

3 

2 

o 

1 orna 
(A) 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

OUTPUT TYPICAL VOLTAGE VERSUS 
OUTPUT CU R RENT 
TENSION DE SORTIE TYPIQUE EN FONCTION 
DU COURANT DE SORTIE 

o 

x 

1/ 
/ 

V 

/ 
V 

1 
/ 

j 

0,2 0,4 0,6 0,8 '0 (A) 

MAXIMUM OUTPUT CURRENT VERSUS 
TEMPERATURE 
COURANT DE SORTIE MAXIMUM EN 
FONCTION DE LA TEMPERATURE 

V, = 12V 

~ 
~ 
~ 

1"" 
0,6 

-40 o 40 80 

'0 
(A) 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

TDA1405 

OUTPUT REGULATED CURRE;NT VERSUS 
TEMPERATURE 
COURANT REGULEE EN SORTIE EN FONC­
TION DE LA TEMPERA TURE 

V, =12V 

~=1% 
Vo 

~ 
" "" ~ 

~ 
0,6 

-40 o 40 80 120 T.(OC) 
1 

MINIMUM INPUT VOLTAGE MINUS OUTPUT 
VOLTAGE VERSUS TEMPERATURE 
TENSION DIFFERENTIELLE MINIMUM 
ENTREE-SORTIE EN FONCTION DE LA 
TEMPERA TURE 

V,-VO,r-____ r-____ r-____ .-__ ~~----, 
(V) LlVO = 1 % 

Vo 

3,0 )---t----+--+---+-----j 

2,5 )-----1_=--+ 

2,0 )---+---'''''''"'''';;:' 

1,5 )----I--~---+---+--_I 

1,0 '--_---''--_---'' __ --'-__ -'-__ -' 

-40 o 40 80 120 

5/20 

369 

• 



TDA1405 

10 
(mA) 

260 

240 

220 

200 

180 

160 

6/20 
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TYPICAL SHORT-CIRCUIT CURRENT VERSUS 
INPUT VOLTAGE 
COURANT DE COURT-CIRCUIT TYPIQUE EN 
FONCTION DE LA TENSION D'ENTREE 

T j = 25°C 

J 

V 
L 

/ 
-- f---

V 
o 4 8 12 16 20 VI (V) 

ID 
(mA) 

10 

9,5 

9,0 

8,5 

8,0 
-40 

TYPICAL OUIESCENT DRAIN CURRENT 
VERSUS TEMPERATURE 
COURANT DE REPOS TYPIQUE EN FONCTION 
DE LA TEMPERA TURE 

10 =0 

~ /"", 

K ~ 
"'" ~ 

o 40 80 

SUPPL Y VOLTAGE REJECTION RATIO 
VERSUSOUTPUTREGULATEOCURRENT 
REJECTION D'ALIMENTA TlON EN FONCTION 
DU COURANT DE SORTIE REGULEE 

SVR 
(dB) 

60 

58 

56 

54 

52 

50 
o 

~ 
~ 

~ 
i'.. 

0,1 0,2 0,3 

VI = 10V 
Ll.V I =4Vc_c 
f = 100 Hz 

"""" ~ 

" 
0,4 0,5 10 (A) 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CA RA CTERISTIOUES ELECTRIOUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

8,5 V ~ V 1 ~ 20 V 
Output voltage la = 10mA 
Tension de sortie 

CL = 10J.1F 

Load regulation 10 mA<10<550 mA 
Régulation en fonction de la charge CL = 10J.1F 

Output regulated current ~ ~1% 
Courent de sortie régulée Va 

T = 25°C case 
Maximum output current 
Courant de sortie maximal 

T case= 70°C 

Short-circuit current 
Va =OV 

Courant dB court-circuit 

Ouiescent current VI = 20 V 

Courant de repos la =0 

Line regulation 8,5 V ~ V 1 ~ 13 V 

Régulation 6n fonction de la la =10mA 
tension d'entrée 

CL = lOf.lF 

O°C ~Tamb~+ 70G C 
Temperature coefficient 

la =10mA 
Coefficient de température 

CL = 10f.lF 

10 Hz<F< 100 kHz 
Output noise voltage 

la =10mA 
Tension de bruit en sorrie 

CL = 20f.lF 

Output resistance 
la = 550 mA 

Résistance de sorrie 

VI =10V 

la = 10 mA 
Suppl y voltage rejection ratio 6V I = 4 V peak;peok 
Taux de T'éjection dû aux alimentations crête/crête 

CL lOf.lF 
f = 100 Hz 

Min. 

Va 5,70 

6VO 
Va 

la 550 

la 

la 

lOS 

ICC 

6VO 

6 Va 

6Tamb 

V n 

Zo 

SVR 46 

ESM 1406 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf mdications contraires) 

Typ. Max. 

6 6,30 V 

0,3 1 % 

780 mA 

0,85 1 A 

0,92 A 

180 220 mA 

9 mA 

5 23 mV 

0,6 mV/oC 

70 f.lV 

18 Mn 

60 dB 

7/20 
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ESM 14015 

6 

5 

4 

3 

2 

o 

IOmax 
(A) 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

OUTPUT TYPICA L VO L TAGE VE RSUS 
OUTPUT CURRENT 
TENSION DE SORTIE TYPIOUE EN FONCTION 
DU COURANT DE SORTIE 

v 
/ 

V 

/ 
V 

/ 
1/ 

) 

o 0,2 0,4 0,6 0,8 

MAXIMUM OUTPUT CURRENT VERSUS 
TEMPERATURE 
COURANT DE SORTIE MAXIMUM EN 
FONCTION DE LA TEMPE RA TURE 

VI = 13V 

~ 
"-

""'" ~ 
~ ... 

0,6 
-40 o 40 80 

8/20 
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10 
(A) 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

OUTPUT REGULATED CURRENT VERSUS 
TEMPERATURE 
COURANT REGULEE EN SORTIE EN FONC­
TION DE LA TEMPERA TURE 

VI = 13 V 

t.VO = 1 % 
Vo 

l"-.. 

"'" ~ 
~ 

0,6 
-40 o 40 '" 80 

MINIMUM INPUT VOLTAGE MINUS OUTPUT 
VOLTAGE VERSUS TEMPERATURE 
TENSION DIFFERENTIELLE MINIMUM 
ENTREE-SORTIE EN FONCTION DE LA 
TEMPERATURE 

3,0 I------t----t----t----+------j 

2,5 !---+_=:::-+-

2,0 t-----t-~ ....... :::. 

1,5 t---I------t---t---j-----I 

1,0 L--_----' __ ---'--__ --'-__ -'--_----' 

-40 o 40 80 120 T_ (OC) 
1 



TYPICAL SHORT-CIRCUIT CURRENT VERSUS 
INPUT VOLTAGE 
COURANT DE COURT-CIRCUIT TYPIQUE EN 
FONCTION DE LA TENSION D'ENTREE 

ESM 1406 

TYPICAL QUIESCENT DRAIN CURRENT 
VERSUS TEMPERATURE 
COURANT DE REPOS TYPIQUE EN FONCTION 
DE LA TEMPERATURE 

10(se) 
(mA) T j = 250C 

ID 
(mA) 10=0 

220 

l, 

200 

180 

, 

! 

160 

140 

120 
o 4 8 

/ 10 

/ 
/' ~v 

""~ ~Ov '.:r v 

~ 

9,5 

9,0 

8,5 

12 16 20 VI (V) 

8,0 
-40 o 40 80 

SUPPL Y VOLTAGE REJECTION RATIO 
VERSUS OUTPUT REGULATED CURRENT 
REJECTION D'ALIMENTA TION EN FONCTION 
DU COURANT DE SORTIE REGULEE 

SVR 
(dB) 

1 

1 

VI = 10V 
IlV I =4Vc.c 
f = 100 Hz 

'" 
i 

'" i "', 1 

" '" 1 " 

60 

58 

56 

54 

52 

50 

o 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 10 (mA) 

=::: 

9/20 
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ESM 1410 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

12,5 V ~ V 1 ~ 27 V 
Output voltage 10 =10mA 
Tension de sortie 

CL = 10J.lF 

Load regulation 10 mA<1 0 <J450 mA 
Régulation en fonction de la charge CL = 10J.lF 

Output regulated current ~ ~1% 
Courant de sortie régulée Vo 

Tcase= 25°C 

Maximum output current 
Courant de sortie maximal 

T case= 70°C 

Short-circuit current Vo =OV 
Courant de court-circuit 

Ouiescent current VI = 20V 
Courant de repos 10 =0 

Line regulation 112,5V~VI~ 19V 
Régulation en fqnction de la 10 =10mA 
tension d'entrée 

CL = 10J.lF 

Temperature coefficient 
O°C ~T amb ~+ 7O°C 

10 =10mA 
Coefficient dB température 

CL = 10J.lF 

10 Hz<F< 100 kHz 
Output noise voltage 10 =10mA 
Tension de bruit en sortie 

CL = 20J.lF 

Output resistance 
110 

=450mA 
Résistance de sortie 

VI = 17V 

10 =10mA 
Supply voltage rejection ratio 6V I = 4 V'peak/peak 
Taux de réjection dO aux alimentations créte/créte 

CL = 10J.LF 
f = 100 Hz 

J 

10/20 
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Min. 

Vo 
1 

9,5 

6VO 
Vo 

10 450 

10 

10 

lOS 

ICC 

6V O 
1 

6VO 
6Tamb 

1 

Vn 

Zo 
i 

SVR 46 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indIcatIOns contraires) 

1 
Typ. Max. 1 

10 10,5 V 

0,3 1 % 

600 mA 

0,68 0,9 A 

0,8 A 

85 160 mA 

10 mA 

6 33 mV 

1 mV/oC 

120 J.lV 

60 mD 

60 dB 



OUTPUT TYPICAL VOLTAGE VERSUS 
OUTPUT CURRENT 
TENSION DE SORTIE TYPIQUE EN FONCTION 
DU COURANT DE SORTIE 

10 ~--4---~--~----+----r--~ 

8 1-----+------1---- t---+-

6 1-----+------1----- t-,~--t--

4 I-------+-------!--~ 

OL-_-"---_---L_---' __ -L-_--'-__ 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 10(mA) 

10ma 
(mA ) 

700 

660 

620 

580 

540 
-40 

MAXIMUM OUTPUT CURRENT VERSUS 
TEMPERATURE 
COURANT DE SORTIE MAXIMUM EN 
FONCTION DE LA TEMPERA TURE 

VI = 19V 

I~ 
~ 

'\ 
~ 

o 40 80 

10 
(mA) 

620 

580 

540 

500 

ESM 1410 

OUTPUT REGULATED CURRENT VERSUS 
TEMPERATURE 
COURANT REGULEE EN SORTIE EN FONC­
TION DE LA TEMPERA TURE 

VI = 19V 

t.vO =l'li 
Vo 0 

'\ 
'\ 

'\ 
~ 

460 
-40 o 40 80 

MINIMUM INPUT VOLTAGE MINUS OUTPUT 
VOLTAGE VERSUS TEMPERATURE 
TENSION DIFFERENTIELLE MIN(MUM 
ENTREE-SORTIE EN FONCTION DE LA 
TEMPE RA TURE 

2,4 I-----f""""---t----t-----+---j 

2,2 t-----t--""-.o---' 

2 ,0 I------,t-----t---', 

1,8 I----I-----f----t----t--"',..,----j 

1,6 '--_---1. __ --'-__ --'-__ ..1..-_---' 

-40 o 40 80 

11/20 

375 

• 



ESM 1410 

TYPICAL SHORT-CIRCUIT CURRENT VERSUS 
INPUT VOLTAGE 
COURANT DE COURT-CIRCUIT TYPIQUE EN 
FONCTION DE LA TENSION D'ENTREE 

TYPICAL QUIESCENT CURRENT VERSUS 
TEMPERATURE 
COURANT DE REPOS TYPIQUE EN 
FONCTION DE LA TEMPERATURE 

10(sc) 
(mA) 

T j = 25°C V 
la 

(mA) la =0 

90 

/v 
/ 

80 

70 

60 

50 
18 20 22 

12/20 
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/ 
/ 

10,41----+---+----f---+-------l 

/ 

24 

10,01---+-~+_--t_--+--_l 

9,61----+---"1. 

9,21----+--+---I------""ott-~--1 

8,8 L...-_---"-__ -'-__ "--_---"-__ -' 

-40 o 

SUPPL Y VOLTAGE REJECTION RATIO 
VERSUS OUTPUT REGULATED CURRENT 
REJECTION D'ALIMENTA TlON EN FONCTION 
OU COURANT DE SORTIE REGULEE 

40 80 120 T. (OC) 
J 

SVR 
(dB ) 

VI = 17V 
AV I =4Vc.c 
f = 100 Hz 

60 

'" ~ ~ 
'" "' '" 

58 

56 

54 

52 
o 0,1 0,2 0,3 0,4 la (A) 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 
------- -----~--- -----,---- -- 1- --- ------- ---~-

Test conditions 

1 

CondItions de nlt:!sure 

----- ------_._~~ ------ ----- - 1------ ----- ._-_._.--_.-

14,5 V ~ V 1 ~ 20 V 
1 Output voltage la = 10mA 

1 

Va 
Tension de sortie 

CL = lOJ..lF 

Load regulation 10mA<10<500mA~ 
Régulation en fonction de la charge CL = 10J..lF 1 \iQ 

Output regulated current ~ ';;1% 

1 

la Courant de sortie régulée Va 
--,----

i 

T ~ 25°C 

1 

la case 
Maximum output current -------" 
Courant de sortie maximal T ~70:~_ la case 

Short-circuit current 
Va =OV 1 lOS Courant de court-circuit 

Quiescent current VI = 27 V 
ICC 

Courant de repos la =0 

Line regulatioll 14,5V~VI~21 V 

Régulation en fonction de la la =10mA 6VO 
tension d'entrée 

CL = 10J..lF 

Temperature coefficient 
O°C ~T amb~+ 70U C 

6 Va 
la =10mA 

Coefficient de température 
CL = 10J..lF 

1 

6Tamb 

10 H,<F< 1O() kH, 1 
Output noise voltage 

110 = 10 mA 
Vn Tension de bruit en sortie 

. CL = 20 J..lF 1 

Output resistance 
1 

Zo 
110 

~ 500 mA 
Résistance de sortie 

1 V, 
= 10V 

1 
la =10mA 

Supply voltage rejection ratio 

1 ;~' 
= 4 V peak/peak i SVR 

Taux de réjection dû aux alimentations crête/crête 

= 10J..lF 1 

= 100 Hz 

1 

TDA1412 

(Unless otherwise stateu) 
(Sauf mdicatwtJs contraires) 

----------------- ----_.~.-

Min. Typ. Max. 

--_._--~ ---- f----- --

11,4 12 12,6 V 

0,3 1 % 

500 720 mA 

0,75 1 A 

0,8 A 

100 200 mA 

10 mA 

6 33 mV 

1,2 mY/oC 

70 J..lV 

15 Mn 

46 60 dB 

13/20 
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TDA1412 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

OUTPUT TYPICAL VOLTAGE VERSUS 
OUTPUT CURRENT 
TENSION DE SORTIE TYPIQUE EN FONCTION 
DU COURANT DE SORTIE 

/v 
/ 

V 

/ 
V 

/V 

/ 
V 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 10 (mA) 

10max 
(mA) 

760 

720 

680 

640 

MAXIMUM OUTPUT CURRENT VERSUS 
TEMPERATURE 
COURANT DE SORTIE MAXIMUM EN 
FONCTION DE LA TEMPERATURE 

VI =21 V 

~ 

'\ 
'\. 

'\ 
'\. 

'\ 
1\. 

'\. 

600 
-40 o 40 80 

14/20 

378 

1
0 

(mA) 

720 

680 

640 

600 

OUTPUT REGULATED CURRENT VERSUS 
TEMPERATURE 
COURANT REGULE EN SORTIE EN FONC­
TION DE LA TEMPERATURE 

VI =21 V 

~ 
t.VO =1 % 
Vo 

'\. 

1\ 
\ 

1\ 
\ 

1\ 
\ 

560 
-40 o 40 80 

MINIMUM INPUT VOLTAGE MINUS OUTPUT 
VOLTAGE VERSUS TEMPERATURE 
TENSION DIFFERENTIELLE MINIMUM 
ENTREE-SORTIE EN FONCTION DE LA 
TEMPERATURE 

VI-VO (V) r----,-----.-----r----~V----, 

~=1% Vo 

2,6 t---------t-----t-----+---+------I 

2,4 r-------t----t-~...;:, 

2,2 r----t---+------"' ......... 

2,0 t-----+---p ..... 

1,8 ~_----'-__ ~ __ _"_ __ .L...-__"'.._~ 
-40 o 40 80 120 T. (OC) 

J 



101 se) 
ImA) 

140 

120 

100 

80 

TYPICAL SHORT-CIRCUIT CURRENT VERSUS 
INPUT VOLTAGE 
COURANT DE COURT-CIRCUIT TYPIQUE EN 
FONCTION DE LA TENSION D'ENTREE 

T j = 250C 

)/ 

/v 
V 

/ 
/ 

ID 

ImA) 

TOA 1412 

TYPICAL QUIESCENT DRAIN CURRENT 
VERSUS TEMPERATURE 
COURANT DE REPOS TYPIQUE EN FONCTION 
DE LA TEMPERATURE 

10 =0 

10,4~----~--~-----+-----+----~ 

1 0,0 I---~--~..--J.-.----+----+----I 

9,6 ~------1~-----"Io~ 

9,2~---+----_+_----~~~--~ 

60 
14 18 22 26 

8,8 L--_----L __ ...L... __ L-_----L_-----1 

-40 o 40 80 

SUPPLY VOLTAGE REJECTION RATIO 
VERSUS OUTPUT REGULATED CURRENT 
REJECTION D'ALIMENTATION EN FONCTION 
DU COURANT DE SORTIE REGULE 

SVR 
IdB)~--~----r---~----~V--I-=--1-9-V~ 

Ll.V I =4Vc.c 

f = 100 Hz 

60 

58 I----_+_--

56 ~---+---+----+--:~----+-~ 

54 

52 

1 i 

+--1---- III 

~L-+-I ... -L' 
: 1 1 

50 L-__ -L ____ -'---__ -L ___ -'---__ --'-_---' 

o 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 10 lA) 

15/20 
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TDA1415 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
-- ----- -·--r -- ---

Test conditions 

.. --if""d"'':''':"'.'"'" , ----

Output voltage 
Tension dB sortie 

Load regulation 
RégulatIOn en fonctIOn de la charge 

Output regulated current 
Courant de sorcie régulée 

Maximum output current 
Courant de sorcie maximal 

Short-circuit current 
Courant de court CJfCUlt 

Quiescent current 
Courant de repos 

Line regulation 
Régulation en fonctIOn de la 
tension d'encrée 

Temperature coefficient 
CoeffiCient de température 

Output noise voltage 
Tension de brIJ/t en sorcle 

Output resistance 
Résiseance de sortie 

Supply voltage rejectlon ratio 
Taux de rélection dû aux alimentatIOns 

16/20 

380 

7,5 V < VI < 27 V 1 

la = 10 mA 1 
1 CL = lOIlF 
i 
, ! 

110 mA<10<450 mAI 

!C L = lOIlF 1 

1

6Vo ~1% 
1 Va 
1 

1 T = 250C 
1 case 

1 

1 T = 70u c case 

Ivo =OV 

=27V 

=0 

[17,5 V~ VI ~ 24 V 

1 la ~ 10 mA 

ICL =lOIlF 

1 

i 
: 

! 

1 
1 

1 

! 

/10 Hz<F< 100kHz 1 

110 =10mA : 

1 C = 20 IlF 1 

1 L 

10 -450mA 

,VI - 22 V 

. 10 = 10 mA 

AV 1 c·4 V pcok/p""k ! 

crête/crête 1 

CL = lOIlF 
1 f ~ 100 Hz 

-- ---r- _. 

--

Va 

6VO 

1 
va 

la 1 

1 

1 

la 

1 

la 1 
1 

1 

lOS 1 

1 

ICC 

SVR 

(Ullless othel wise stated) 
(Sduf IndiCatiOns contralfes) 

--

Mill . Typ. Max. 

- --------~- ---- ---- .-

14,25 15 15,75 V 

0,3 1 % 

450 600 mA 

0,68 0,9 A 

0,8 A 

85 160 mA 

10 mA 

6 33 mV 

1,5 

180 IlV 

60 M~2 

46 56 dB 



14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

10max 
(mA) 

700 

660 

620 

580 

OUTPUT TYPICAL VOLTAGE VERSUS 
OUTPUT CURRENT 
TENSION DE SORTIE TYPIQUE EN FONCTION 
DU COURANT DE SORTIE 

o 

1 

1 F 
\ 

1 yi 
1 1 

Vi ! 

1 

il 1 

1 1 

1 

A 1 
1 

1 
j 1 

V ! 1 

./ 1 

1 1 

1 

V 1 

1 i 

V 
1 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 10 (A) 

MAXIMUM OUTPUT CURRENT VERSUS 
TEMPERATURE 
COURANT DE SORTIE MAXIMUM EN 
FONCTION DE LA TEMPERATURE 

VI = 24 V 

''\ 
1'\ 

1 

j,\ 
'\ 

540 
-40 o • 40 

1 
80 120 

10 

(mA) 

TOA1415 

OUTPUT REGULATED CURRENT VERSUS 
TEMPERATURE 
COURANT REGULEE EN SORTIE EN FONC­
TION DE LA TEMPERA TURE 

540 t-----,-----+----~.---~----~ 

500 t-----4-----+-----+----~~--~ 

460 '---_--'-__ -'--__ '---_--'-_----1 

-40 o 40 80 120 T. lOCI 
J 

MINIMUM INPUT VOLTAGE MINUS OUTPUT 
VOLTAGE VE RSUS TEMPERATURE 
TENSION DIFFERENTIELLE MINIMUM 
ENTREE-SORTIE EN FONCTION DE LA 
TEMPERA TURE 

2,4 t------f"o..:c--t---t---t--------1 

2,2 t-----t---' ..... ---t-

2,0 t-------I-----+--" ..... 

1 ,8 t-------I-----t-----+-----+---"~--j 

1 ,6 '--__ ---'-__ ---'-__ --'---__ -'---_---' 

-40 o 40 80 

17/20 
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TDA1415 

TYPICAL SHORT-CIRCUIT CURRENT VERSUS 
INPUT VOLTAGE 
COURANT DE COURT-CIRCUIT TYPIQUE EN 
FONCTION DE LA TENSION D'ENTREE 

TYPICAL QUI ESCEI\JT DRAIN CURRENT 
VERSUS TEMPERATURE 
COURANT DE REPOS TYPIQUE EN FONCTION 
DE LA TEMPERA TURE 

'O(oclr----,----,----.----,---------, 
(mAI 

'D 
(mAI 

100 --__ ~ __ _L---L 
10,4 r---t---j----t---t-----j 

90 

10,0 r---t----"<;:---t----t----j--

80 

9,6 r-------, 

70 

60 
9,2 r-----j----t---+--"o;,--t--"O;,----i 

50 L-_~ __ ~_J__~ __ ~_~ 8,8 '--_----'~_~ __ --'-__ --'-__ -' 

16 18 20 22 24 

18/20 

382 

26 V, (VI -40 o 

SUPPLY VOLTAGE REJECTION RATIO 
VERSUS OUTPUT REGULATEO CURRENT 
REJECTION D'ALIMENTA TlON EN FONCTION 
DU COURANT DE SORTIE REGULEE 

SVR 

V, = 22 V i 
c,V , =4 V C.C 

f = 100Hz 1 

(dBI 

58 

1 
1 

1 

~ --t-

N i 

56 

I~ b--. 

54 

52 

50 
o 100 200 

J 

1 

1 

300 400 '0 (AI 

40 80 120 T. (OCI 
J 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VI ~ 23 V 

Min. 

TDA1418 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

Typ. Max. 

----------------+-----------~r__---------~------~------------~-------

Output voltage 
Tension de sortie 

20,5 V';;V I';;30 V 

10 ~ 10mA 

CL 10 pF 
17,1 18 18,9 V 

-- -----~---- -- --------- -r--------~-------------___i-----~ 

Load regulation 10 mA';;1 0 ';;300 mA l'eN 0 

Régulation en fonction de la C_h::~: ~ : _~ P_F ____ ~ V 0 ____ --+-______ --+-____________ ----1 ____ ___ 

Output regulated cu ne nt 1---.2 0 10 

0,3 1 % 

CO""", d"",aH',.,,, 1 V a ,;1 , 

Maximum output current 

Courant de sortie maximal =J o~o 
Short-circuit current V

o 
= 0 ~---~ 

Courant de court-circuit 

-------~--

Quiescent current VI = 30 V 
Courant de repos 10 = 0 V 

----------------------------+----------------r---

Line regulation 
Régulation en fonction de la tension 
d'entrée 

Temperature coefficient 
Coefficient de température 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

20,5 V,;;V 1';; 30 V 

10 =- 10 mA 

CL = 10pF 

O°C';;T amb ';;70°C 

10 - 10mA 

CL - 10 pF 

10 Hz';;F';;100 kHz 

10 ~ 10 mA 

CL -- 20pF 

300 500 mA 

600 mA 

lOS 60 mA 

ICC 10 mA 

8 35 mV 

1,8 mV/OC 

200 

----------------------------f------------ r--------------+-------+--------------t------

Output resistance 
Résistance de sortie 

Suppl y voltage rejection ratio 
Taux de réjection dû aux alimentations 

10 - 300 mA 

= 23 V 
= 10 mA 

4V 
peaklpeak 
crêtelcrête 

CL = 10pF 

F = 100 Hz 

150 mn 

SVR 46 56 J~ 
19/20 
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TDA 1424 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Output voltage 
Tension de sortie 

Load regulation 
Régulation en fonction de la charge 

Output regulated current 
Courant de sortie régulée 

Maximum output current 
Courant de sortie maximal 

Short-circuit current 
Courant de court-circuit 

Ouiescent current 
Courant de repos 

Line regulation 
Régulation en fonction de la tension 
d'entrée 

Temp~rature coefficient 
Coefficient de température 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Output resistance 
Résistance de sortie 

Suppl y voltage rejection ratio 
Taux de réjection dû aux alimentations 

20/20 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

26,5 V~V 1~35 V 

10 = 10mA 

CL = 10f.1F 

10 mA<1 0 <200 mA 

CL = 10f.1F 

Va = 0 V 

VI = 35 V 

la = OV 

26,5 V<V 1<35 V 

la = 10mA 

CL = 10f.1F 

O°C~Tamb ~70°C 

la =10mA 

CL = 10f.1F 

10 Hz<F<100 kHz 

la =10mA 

CL = 20 f.1F 

la - 200 mA 

= 23 V 

= 10mA 

4V 

peak/peak 
crête/crête 

CL = 10f.1F 

F = 100 Hz 

VI = 29 V 

la 

la 

lOS 

ICC 

SVR 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

22,8 24 25,2 V 

0,3 % 

200 350 mA 

400 mA 

50 mA 

10 mA 

8 35 mV 

2,4 mV;oC 

280 f.1V 

200 mn 

46 56 dB 



Speed Regulators 
Régulateurs de vItesse 
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PAGE TYPE 
PAGE TYPE 

395 TCA 900 

395 TCA 910 

407 TDA 1151 

401 TDA 1041 

389 ESM 227 

389 ESM 227 N 

SPEED REGULATORS 
REGULATEURS DE VITESSE 

VCC 10 
(V) (A) 

14 0,5 

20 0,5 

20 1 

18 1 

18 1,8 

18 1,8 

PACKAGE 
BOIT/ER 

1 / 1 

TO-l26 
(CB-16) 

rtfJ • CB-129 

~ 
-~ 

't~it1~ 
'- CB-135 

387 



ESM 227, ESM 227 N 

SPEED REGULATOR FOR OC MOTORS 
REGULA TEUR DE VITESSE POUR MOTEURS A COURANT CONTINU 

GENERAL DESCRIPTION 

Monolithic integrated circuit ESM 227 is intended for speed regulation of permanent magnet DC motors in phone­
graphs and tape record ers. 

It features running speed stability versus power supply voltage, temperature and load mu ch higher than conventional 
circuits built with discrete components do. 

Highlights include : 

matching flexibility to miscelancous characteristics motors. 

High stability of reference voltage. 

low saturation voltage 

high starting current. 

Thermal limitation. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le circuit intégré monolithic ESM 227 est destiné à la fonction "régulateur de vitesse" des moteurs à aimant permanent de magné­

tophones et d'électrophones. 

1/ présente des performances de régulation en fonction de la tension de batterie, de la température et de la charge très supérieures à cel/es 
des circuits couramment réalisés en composants discrets. 

1/ offre de plus les avantages suivants: 

- souplesse d'adaptation à des moteurs de caractéristiques très variées 

- changement de vitesse par commutation électrique 

- Grande stabilité de la tension de référence interne. 

- faible tensicn de déchet 

- courant de démarrage élevé. 

- Limitation thermique. 

This circuit can be supplied in two different case. 
Ce circuit peut etre livré dans deux bOÎtiers différents. 

Case 
BOÎtier 

CB 108 B ESM 227 CB 135 ESM 227 N 

75-071/5 

389 
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ESM 227, ESM 227 N 

LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Suppl y voltage 
Tension d'alimentation 

Maximum output current 
Courant maximum de sortie 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambian te) 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boÎtier) 

ESM 227 

ESM 227 N 

ESM 227 N 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance m::JxirnAle 

Ptot 
(W) 

o 50 

2/5 
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Vcc 

10 

Ptot 

Tj 

Tstg 

f\h (j-a) 

Rth(j-c) 

3,8 

(1) CB-108 B 

(2) CB-135 

(3) CB-135 

(4) CB-135 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

18 V 

1,8 A 

See curves 
Voir courbes 

125 Oc 

125 Oc 

90 °C/W 
--

60 °C/W 

8 °C/W 

without heatsink 
sans radiateu r 

with a 30°C/W heatsink 
avec un radiateur 30"C/W 

with a 20°C/W heatsink 
avec un radiateur 20"C/W 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

1 Test conditions 1 
1 

Conditions de mesure 

-----_.-

1 nterna 1 reference vo Itage 
V(ref) Tension de référence interne 

Regulator supply current 

i 
'CC Courant consommé par le régulateur 

Reference voltage temperature 
/'N (ref) coefficient (without load) Tamb = 07 70°C 

Coefficient de température de la tension ~ 
de référence là vide} 

Reference voltage versus supply 
voltage (without load) VCC = 6"'15 V 

~V(ref) 
Variation de la tension de référence V CC = 4"'18 V 
en fonction de la tension d'alimentation 
là vide) 

Amplifier input current 
"B Courant d'entrée de l'amplificateur 

Output transistor saturation voltage '0 = 0,2 A 
V CE sat 

Tension de saturation du transistor de sortie '0 = 0,8A 

VCC 
= 3,8 V 

RMOT = 10 n '0 

Starting current 
Courant de démarrage 

V CC = 12 V 

RMOT =10n '0 

Speed regulation versus load 
~w Coefficient de régulation en fonction '0 = 100 ->'200 mA 

de la charge 
---w 

Speed regulation coefficient versus ~VCC = ±33 % 
supply voltage VCC 

~w --
Coefficient de régulation de la vitesse en '0 =50mA w 
fonction de la tension d'alimentation 

Pins 
Broches 

2-14 

4-5 

8-9 

8-9 

ESM 227, ESM 227 N 

Min. 

1,20 

- 0,7 

-3 

-15 

0,3 

0,7 

(Unless otherwise stated) 
ISauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1,50 1,80 V 

6 +ia mA 

0 + 0,7 mV/oC 

0 +3 mV 

0 +15 mV 

4 !lA 

0,15 V 

1 V 

A 

0,85 A 

0,6 % 

±0,3 ±0,6 % 

3/5 
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ESM 227, ESM 227 N 

APPLICATION CIRCUIT 
SCHEMA D'UTILISA TION 

R1 6,8 kn 
R2 l,2kn 

R3 l,4kn 
R4 kn 
R5 2,7 kn 
R6 = 2,3 kn 

+ 

5kn 

P 

Pin 11 may be utilized for stop 
La broche 11 peut etre utilisée pour l'arrêt 

P between pins 2 - 14 P between pins 1 - 13 
P entre broches 2 - 14 P entre broches 1 - 13 

c_e.m.f. 
ranges 0,5 V < f.c.e.m < 5,4 V 1 V < f.c.e_m < 3 V 
Gammes de 
f.c.e.m. 

0,1 V < f .c.e.m < 10 V 1,8 V < f.c.e.m < 6 V 

4/5 
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Stop ..-------.... -----, 1 1 
1 

4,7 nF ......1.-
~ 

R - RMOT 
12-~ 

R12 = RMOT 
6 

, R3 
short-circuited 
court-circuitée 



V ref 
(V) 

1,53 

VOLTAGE REFERENCE VERSUS 
TEMPERATURE 
TENSION DE REFERENCE EN 
FONCTION DE LA TEMPERA TURE 

6Vref -3 
-6-- <±O,2.10 V/OC 

t j 

---+ -1--t-

1 1 ~ 

rt: 
.. ---r---r----~ 

.... V l, 
V i 

1./ 
",. 
,., typo i 

1,51 

W ......... 
.......... b-." l 1,49 i 

f---- t--~-
'"'~ 

~ 
1,47 1 

! 1,45 

o 25 50 

! LL 
1 

1 

i 

75 

R 12 = Torque compensating resistor (see page 4/5) 
Résistance de compensation du couple (voir page 415) 

SPEED REGULATION VERSUS LOAD 
VARIA TlON DU REGIME EN FONCTION 
DELA CHARGE 

1,0 ,-::±---t--+--+-t--t--t--t-"""--i 

0,9 

0,8 

0,7 '-----'----'_...L..--L_'---'----..l._...L.....--L..........J 

o 20 40 60 

V ref 
(V) 

1,53 

1,51 

1,49 

1,47 

1,45 
o 

IDEM 
(A) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 
0 

ESM 227, ESM 227 N 

VOLTAGE REFERENCE VERSUS SUPPL Y 
VOLTAGE 
TENSION DE REFERENCE EN FONCTION 
DE LA TENSION D'ALIMENTATION 

1 

-/i 
f -
f 
1 

5 10 15 

STARTING CURRENT VERSUS TIME 
CARACTERISTIQUE DE DEMARRAGE 

V
CC 

= 12 V 

RM = 10f! 

/~ 

1 

\ , 
,\. lM regime = 100mA 

,...-~--
200 400 600 t(ms) 

5/5 
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TCA 900, TCA 910 

SPEED REGUlATOR FOR OC MOTORS 
REGULATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR A COURANT CONTINU 

GENERAL DESCRIPTION 

Monolithic integrated circuit TCA 900 or TCA 910 is intended for speed regulation of permanent magnet DC motors in 
phonographs and tape record ers. 

It features running speed stability versus power supply voltage, temperature and load much higher than conventional 
circuits built with discrcte components do. 

Highlights include : 

matching flexibility to miscelaneous characteristics motors 

compensation of motor resistance temperature coefficient 

high starting current. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le circuit intégré monolithique TCA 900 ou TCA 910 est destiné à la fonction "régulateur de vitesse" des moteurs è 
aiman t permanen t de magné tophones et d'élec trophones. 

1/ présente des performances de régulation en fonction de la tension de batterie, de la température etde la charge très 
supérieures à celles des circuits couramment réalisés en composants discrets. 

1/ offre de plus les avantages suivants : 

souplesse d'adaptation à des moteurs de caractéristiques très variées 

- changement de vites.se par commutation électrique 

compensation du coefficient de température de la résistance du moteur 

courant de démarrage élevé. 

Case TO-126 (CB-16) 
BOÎtier 

~ THOMSON ·CSF 

t:IIV&SIONSElIIICONOOCTEURS 
~. 

78 -43 1/5 
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• 



TCA 900, TCA 910 

LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Maximum output current 
Courant maximum de $Ortie 

Tamb = 70°C 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

T case = 1 QOoC 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boîtier) 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

2/5 
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Ptot 
(W) 

o 25 50 70 100 125 150 
ta~b(OC) 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairer) 

VCC 

10 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Rth(j-c) 

Kth(j-a) 

(1) ln free-air 
A l'air libre 

TCA 900 

14 

TCA 910 

20 

0,5 

0,8 

5 

150 

-55 
+150 

10 

100 

(2) With heat sink having Rth = 35°C/W 
Avec un radiateur ayant une R th = 35°C/W 

(3) With heat sink having Rth = 15°C/W 
Avec un radiateur ayan tune R th = 15°C/W 

V 

A 

W 

oC 

oC 
oC 

°C/W 

°C/W 



TCA 900, TCA 910 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tamb = 25°C RS = CXl (U n less otherwise stated) 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (Sauf indications contraires! 

1 

Test conditions Pins Min. Typ. Max. Conditions de mesure Broches 

Internai reference voltage VCC = 5,5 V 
(between pins 2 and 3) (Fig. 2) lm = 70mA V(ref) 2-3 2,5 2,9 V Tension de référence interne 
(entre broches 2 et 3! R =0 

Reference voltage temperature V
CC 

= 5,5 V 1 6 V(ref) coefficient 
Coefficient de tempérawre de la tension 12 = -70 mA 

V(ref) 6 t(vj) 
2·3 0,01 %/oC 

de référence t ilmb = -20 -7+ 700C 

Line regulation (for TCA 900 only) 
VCC = 5,5-712 V 

6V 
Régulation de 1 igne (pou r TCA 900 lm = 70mA r/6Vcc 0,1 %/V 
seulement! R = 100n m 

(Fig.2) 

Line regulation (for TCA 910 only) VCC=10-716V 
6V 

Régulation de ligne (pour TCA 910 lm = 70mA ----'!l/6 V CC 0,1 %/V 
seulement! R = 270n 

Vm 
(Fig.2) 

Load regulation 
VCC = 5,5 V 6V •• Régulation charge 

(Fig.2) lm = 40 +100mA r/6lm 0,005 %/mA 

R =0 m 

Dropout voltage lm = 70mA 
V 1 - 2 1,2 V 

Tension résiduelle aux bornes du circuit V
CC 

= 4,5 V 

Starting current 
(Fig. 2) 

VCC = 9V la 2 0,4 A Couran t de démarrage RMOl=10n 

V CC = 5,5 V 

K= 61 2/ 61 3 (Fig. 2) 12 = -70mA K 8,5 
612 = ± 10 mA 

R =0 

Regulator supply current 
V l _3 = 18 V 

Couran t consommé par le régulateur 
12 =10mA la ·3 2,6 mA mA 
R =0 

3/5 
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TCA 900, TCA 910 

APPLICATION INFORMATION 
DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT 

The regulator supplies the motor in such a way as to 
keep its speed constant, indepentent of supply volta­
ge, applied torque and ambient temperature variations. 

The basic equation for the motor is : 

Le régulateur alimente le moteur dont la vitesse ne doit pas 
varier quand la tension d'alimentation, le couple et la 
température varient. 

L'équation du moteur est: 

Vm E + Rmlm 

4/5 
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E Kq,N 
C Im/K<fJ 

Vm supply voltage applied to the motor 

EO back electromotive force 

Rm internai resistance (of the motor) 

lm current absorbed (fram the motor) 

KI{> constant of the motor 

C drive torque 

N 1T'0tor speed (r.p.m.) 

E = Regulated voltage 

A voltage supply with the following characteristics : 

EO EO = electromotive force 

-Rm RO = output resistance 

gives performance required. 

This means that a variation in current absorbed by the 
motor, due to a variation in torque applied, cause~ a 
praportional variation in regulator output voltage. 

ln figure 1 is shown the minimum allowable E versus 
R. 

Figure 1 
E 

3,8 

3,6 

V tension appliquée au moteur m 

EO f.c.e.m 

R 
m Résistance interne (du moteur) 

lm Courant absorbé 

KI{> constante du moteur 

C = couple 

N vitesse en tours/minute 

E Tension régulée 

Avec une alimentation dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

EO = f. c.e. m. 

R 0 = résistance de sortie 

il est possible d'obtenir une régulation du nombre de tours NA 

Ceci signifie que, par suite d:une variation du courant absorbé 
par le moteur, dû à une variation du couple, la tension de 
sortie du régulateur varie d'une quantité proportionnelle et 
corrige l'effet de chute de tension dans R m. 

La figure 1 montre la F.C.E.M. minimum qui est possible de 
réguler en fonction de R. 

L r------~ 

3,4 ~t V 
~<?-V r---

<?-~/ 
3,2 f----- --

3 
V 

1--- ." 

/' 
2,8 

o 40 80 120 160 200 2.40 280R (D) 



TCA 900, TCA 910 

The TCA 900 and TCA 910 give a reference constant 
voltage V ref (between pins 2 and 3) independent of 
variations of VCC, 12 and ambient temperature. 

total current at pin 3 

quiescent current at pin 3 (1 2 = 0) 

current at pin 2 

constant 

103 

Le régulateur est conçu de telle sorte que le courant dans la 
broche 3 est J'image du courant de sortie. 

-t~ 
K 

13 

103 

12 
K 

courant total sortant de la broche 3 

courant de repos de la broche 3 

courant sortant de la broche 2 

constante 

The output voltage Vm, applied to the motor has the La tension Vm d'attaque du moteur prend la formulation 
following value: suivante . 

V re' + R ~;" " +~ 1 + '03]' '; R 
~~----------~~----------~~ -----terme 1- terme 2 

Term 1 equals EO and fixes the motor speed by 
means of the variable resistor RS. 

Le terme 1 est égal à E et fixe la vitesse N par réglage de P. 

1 
Term 2 if. R equals the term Rm . lm and, therefore 
compensates variations of torque applied. 

Complete compensation is achieved when : 

If Rmax > K Rm min instability may occur. 

TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST 

Figure 2 

VCC 

Vref 

Vm f 

R 

i lm 

Le terme 2 est égal au terme R ml m et compense les varia· 
tions du couple. 

La compensation sera parfaite si : 

Si R max > K R m min il peut V avoir instabilité . 

TYPICAL APPLICATION CIRCUIT 
SCHEMA TYPIOUE D'UTI LISA TlON 

V
CC 

0,1 MF 

V"' 1 
-Vret 

R p 

p 

L-__________________________________ . ________________________________________ ~ 

5/5 
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TOA1041 

SPEED REGULATOR FOR DC MOTORS 
REGULATEUR DE VITESSE POUR MOTEURS A COURANT CONTINU 

GENERAL DESCRIPTION 

Monolithic integrated circuit TDA 104 1 is intended for speed regulation of permanent magnet DC motors in phone· 
graphs, tape recorders and for car sets. 

It features running speed stability versus power supply voltage, temperature and load much higher than conventional 
circuits built with discrete components do. 

Highlights include : 

matching flexibility to miscelancous characteristics motors. 

h igh stabil ity of reference voltage. 

low saturation voltage 

high starting current. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le circuit intégré monolithic TOA 104 f est destiné à la fonction "régulateur de vitesse" des moteurs à aimant permanent de magné· 

tophones, d'électrophones et lecteurs de cassettes auto. 

1/ présente des performances de régulation en fonction de la tension de batterie, de la température et de la charge très supérieures à celles 

des circuits couramment réalisés en composants discrets. 

1/ offre de plus les avantages suivants: 

- souplesse d'adaptation à des moteurs de caractéristiques très varièes 

- changement de vitesse par commutation électrique 

- grande stabilité de la tension de référence interne. 

- faible tension de déchet 

- courant de démarrage élevé. 

Case 
BOÎtier 

~ THOMSON· CSF 

DIVISION SEMICONDUCTEURS 
~o 

CB-129 

1975·7 1/5 
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TDA 1041 

LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Maximum output current 
Courant maximum de sortie 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage tempe rature 
Température de stockage 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boÎtier) 

2/5 

402 

Tamb 

Vcc 

10 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

3,8 18 

1 

1,4 

125 

125 

70 

12 

(1) Without heat sink 
Sans radiateur 

(2) With a 30°C/W heat sink-
Avec un radiateur 300C/W 

(3) With infinite heat sink 
Avec un radiateur infini 

V 

A 

W 

Oc 

Oc 

°C/W 

°C/W 



ELECTRICAL CHARACTERIJTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Tamb = 25°C 

----~-~=r---- T--- , Test conditions PinS 

-

condltJ::d~ Broches 

Internai reference voltage 
V(ref) TensIon de référence mterne 

Regulator supply current 
ICC Courant consommé par le régulateur 

Reference voltage temperature 
!W (ref) coefficient (without load) t amb = 0..;. 70c C 

Coefficient de température de la tension ~ 
de référence (à vide) 

Reference voltage versus supply VCC = 6~ 15 V 
voltage (without load) 6V ref Variation de la tension de référence 
en fonction de la tension d'alimentation VCC = 4~ 18 V 
(à vide 

Amplifier input current 
1 

Courant d'entrée de l'amplificateur liB 9 

Output transistor saturation voltage 10 = 0,2 A 
V CE sat 5·3 

Tension de saturation du transistor de sortie 10 = 0,8 A 5-3 

VCC = 3,8 V 

RMOT = 10 D 
10 

Starting current 
Courant de démarrage 

1 
1 

VCC = 12 V 

RMOT =10D 10 

1 

Speed regulation versus load 
6w 

Coefficient de régulation en fonction 10 = 50 ~ 100 mA --W 
de la charge 

Speed regulation coefficient versus 6VCC = +33 o/c 
supply voltage 

V .- 0 6w CC --
, 

Coefficient de régulation de la vitesse en 10 = 70mA w 
fonction de la t'msion d'alimentation .- -------~------ --

Min. 

TDA 1041 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

--r-------

1,20 1,50 1,80 V 

10 
6 + 80 mA 

-0,2 0 +0,2 mY/oC 

-3 0 +3 mV 

-15 0 .+15 mV 

4 !lA 

0,15 V 

1 V 

0,3 A 

0,7 0,85 A 

0,6 o· 
10 

±0,3 ± 0,6 % 

3/5 
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TDA 1041 

APPLICATION CIRCUIT 
SCHEMA D'UTILISA TlON 

R1 = 6,8 kn 

R2 = 1,2 kn 

R3 1,4 kn 

R4 kn 

R5 2,7 kn 

R6 2,3 kn 

5kQ 

1 V<c.e.m.f. <3V 
f.c.e.m. 

1,8 V < c.e.m.f. < 6 V 
f.c.e.m. 

RMOT 
R12 = 2:"7 

Moteur 

RMOT short·circuited 
R12 = -6-- , R3 court·circuitée 

POWER DISSIPATION VERSUS COFFER SURFACE SWING PRINTED CIRCUIT ONLY TDA 1041 
PUISSANCE DISSIPEE EN FONCTION DE LA SURFACE DE CUIVRE DISPONIBLE SUR LE CIRCUIT IMPRIME 
ONL Y TDA 1041 

4/5 
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Coppersurface thickness : 0,035 mm 
Surface en cuivre, épaisseur: 0,035 mm 

Printed circuit surface 
SuppOrt du circuit imprimé 

~ ~~ 
(W) r---;-----r--,----,---,.----, (OC/W) 

r--~--+---+---+-~~~ 20 

0'--_...1...-_-'-_---' __ ..1.-_-'-_--'0 
o 10 20 30 40 50 (51 +52) cm2 



Vrel 
(V) 

1,53 

1,51 

1,49 

1,47 

~ 

~ 

VOLTAGE REFERENCE VERSUS 
TEMPERATURE 
TENSION DE REFERENCE EN 
FONCTION DE LA TEMPERA TURE 

{-,V f 
{-, t

re < ± 0.2.10,3 V 10C 

J 

1 

1 a~' 
,~ 

~ ~ 

-'~ 
V Ityp . ./ t--.... 

V ........ 
Î""- t'...... 

........ 
~ 

1 ....... Î""-
1 

1,45 

o 25 50 75 

R 12 = Torque compensating resistor (see page 4/5) 
Résistance de compensation du couple (voir page 415) 

1,1 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 
o 

SPEED REGULATION VERSUS LOAD 
VARIA TION DU REGIME EN FONCTION 
DE LA CHARGE 

R12 

...... 1:::::::: 

:::::::: :::-r- ,O.8R1

_ -
1 

i""""-- .......... ~ r-.... O.lR 

T-.. ./<>-
f...... 

1 

20 40 60 

Vrel 
(V) 

1,53 

1,51 

1,49 

1,47 

1,45 

o 

IDEM 
(A) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 
0 

TDA 1041 

VOLTAGE REFERENCE VERSUS SUPPL Y 
VOLTAGE 
TENSION DE REFERENCE EN FONCTION 
DE LA TENSION D'ALIMENTATION 

1 

-~ 
f ,....-
1 
1 

5 10 15 

STARTING CURRENT VERSUS TIME 
CARACTERISTIOUE DE DEMARRAGE 

V
CC 

= 12 V 

RM =10n 

L-" 
1 

\ , 
~ lM regime = 100mA 

~ -r-

200 400 600 t(ms) 
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TOA 1151 

SPEED REGULATOR FOR DC MOTORS 
REGULA TEUR DE VITESSE POUR MOTEUR A COURANT CONTINU 

GENERAL DESCRIPTION TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

The TDA 1151 is a monolithic integrated circuit intended for permanent magnet DC motors speed regulation in record 
players, tape recorders, cassette recorders, toys. 

It offers speed regulation with power supply voltage, temperature and load changes much higher than conventional 
circuits built with discrete components do. 

Main features are: 

matching flexibility to motors with various characterisitcs 

high starting current 

speed change by electrical switch 

DESCRIPTION GENERALE 

Le circuit intégré monolithique TDA 1151 est desriné à la fonction "régulateur de vitesse" des moteurs à aimant per­
manent de magnétophones, d'électrophones, cassette, jouets etc . .. 

1/ présente des performances de régulation en fonction de la tension de batterie, de la température et de la charge très 
supérieures à celles des circuits couramment réalisés en composants discrets. 

Il offre de plus les avantages suivants: 

- souplesse d'adaptation à des moteurs de c'fractéristiques très varièes 

- courant de démarrage élevé 

- changement de vitesse par commutation électrique 

~1HOMSON-CSF 
DIVISION SEMCONDUCTEURS 

~ 

78 - 43 1/9 
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TDA 1151 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIMITES ABsOLUES 

Suppl y voltage 
Tension d'alimentation 

Maximum output current 
Courant maximum de sortie 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

p 
tot 

(W) 

(3) 

~ f-- (2) 

1 i"-l--~ 

~ 
~ 

1--- (1) 

" -t--.., i"'o. 

o 
--,......: 

1\ 
~ 

-25 0 25 50 75 100 125150 Tamb(OC) 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Case TO-126 (CB-16) 
BOÎtier 

2/9 

408 

(/ 

2 '. 
3 

VCC 

la 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

20 

1,2 

(See curves) 
(Voir courbes) 

150 

- 55 

+150 

80 

10 

(1) ln free air 
A l'air libre 

(2) 

(3) 

With heat sink R = 25°C/W 
Avec un radiateur R ~h =250 C/W 

With infinite heat sink 
Avec radiateur infini 

V 

A 

W 

oC 

oC 
oC 

----

°C/W 

°C/W 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Reference voltage 
Tension de référence 

Reference voltage temperature 
coefficient 
Coefficient de température de la 
tension de référence 

Line regulator 
Régulation ligne 

Load regu lator 
Régulation charge 

Dropout voltage 
Tension résiduelle aux bornes de circuit 

Starting current 
Courant de démarrage 

Quiescent current on pin 1 
Courant de polarisation sur la borne 1 

K = 1'5.12 Reflection coefficient 
1'5.11 Coefficient de réflexion 

K spread versus VCC 
Dispersion de K en fonction de V CC 

K spread versus 12 
Dispersion de K en fonction de 12 

Kspread versus temperature 
Dispersion de K en fonction de la 
température 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

RS =00 

Test conditions 
Pins Conditions de mesure 

Figure 1 
Broches 

VCC = 6 V 
V(ref) 1 - 2 

12 =0,1 A 

VCC = 6 V 
1 1'5. V (ref) 

12 =0,1 A 1 ·2 
V(ref) b.T 

T amb= -20 ++ 70°C 

VCC = 4 + 18 V 1'5. V(re

1 ---If':,V 
12 =0,1 A VIret) CC 

VCC = 6 V 
b.V 0 ~b.12 

12 = 25 + 200 mA V (ref) 

12 =0,1 A 

b.Vref - 5o/c V2,3 V - - 0 

ref 

VCC = 5 V 

V2_3 = 4,5 V 
12 

b.V 
vm=-50% 

ref 

VCC = 6 V 
101 

12 = 100J1A 

VCC = 6 V 
K 

12 =0,1 A 

VCC = 6+ 18 V b.K! 
12 =0,1 A 

K b.VCC 

VCC = 6 V ~Kf12 12 = 25 + 400 mA 

VCC = 6 V 
b.KKjb.T 12 =0,1 A 

Tamb= 20°C+70°C 

Min. 

1,1 

0,8 

18 

TDA 1151 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1,2 1,3 V 

0,02 %/oC 

0,02 %/V 

0,009 %/mA 

1 V 

--

2,5 A 

1.7 mA 

20 22 

0,45 %/V 

0,005 %/mA 

0,02 %/oC 
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TOA1151 

TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE 

i vlce'l 

TDAl151 2~----------~ 

v (ref) = V 1 , 2 

4/9 

410 

101 
(mA) 

1,8 

1.7 

1,6 

1,5 

3 

FIGURE 1 

OUIESCENT CURRENT VCC SUPPL y VOL TAGE 
COURANT DE POLARISA TlON EN FONCTION 
DE LA TENSION D'ALIMENTA TION 

L~ t-
1 

-->--- t----t--
T =25OC 

amb 1 

12 =0,1 mA 
i l--r-

1 '.,.... q= u..-~ 
1 

T 
1 1 

1----1 
i 

1 

1 

1 T-t---

o 6 12 

~ 

OUIESCENT CURRENT VCC 
COURANT DE POLARISA TlON EN FONCTION 

(~~)fO': CA.T:~P:~ TU7 l--'----L 
V CC = 6 V (1) Il 1 1 1 

VCC = 12 V (2) i' -Lt' ~~ '/-k-
V CC = 18V (3) ~ ~ 

--~~~1~/~~--~~ 1,8 r 1 

1.7 

1,6 

-20 o 



REFERENCE VOLTAGE VCCSUPPLY VOLTAGE 
TENSION DE REFERENCE EN FONCTION DE 

V (ret) LA TENSION D'ALIMENTA TlON 

(V) 
T amb = 25°C 

12 = 25 mA (1) 
.-r--

12 = 50 mA (2) 
.- - .-1-- f--

12 = 100 mA (3) 
i 

1,25 12 = 200 mA (4) L- f--
12 = 400 mA (5) 

1 --Ir 
~--

3 
~--+--- t--- t---

~ 
r--r--t--t-- 4 
r--i----t--

f---j- .......... r- I------

1 r-r- 5 -t 
1 

--+ 1 

f--- --i-

l 1 

1,2 

1,15 

6 12 

REFERENCE VOLTAGE VCC AMBlENT TEM­
PERATURE 
TENSION DE REFERENCE EN FONCTION DE 

V(ret) LA TEMPERATURE 
(V) 

12 

1 ,3 I---+---+--+ 

1 ,1 1---+'-1-

-20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 Tamb(OC) 

TOA 1151 

REFERENCE VOLTAGE VCC PIN 2 CURRENT 
TENSION DE REFERENCE EN FONCTION DU 

V(ref) COURANT SUR LA BORNE 2 
(V) 

1,2 

Tamb = 25°C 

V
CC 

6 V (1) 

V
CC 

= 12V (2) 

VCC = 18V (3) 

50 150 250 350· 450 12 (mA) 

K 

21 

20 

19 

18 

0 

REFLECTION COEFFICENT VCC SUPPL y 
VOLTAGE 
COEFFICIENT DE REFLEXION EN FONCTION 
DE LA TENSION o '.4 LlMEN TA TlON 

1 

1 

~-

12 

12 

12 

12 

12 

T amb - 25°C 

6 12 

1 --t--
1 ..... 

5 
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TOA 1151 

K 

21 

20 

19 

6/9 
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REFLECTION COEFFICENT VCC PIN 2 CURRENT 
COEFFICIENT DE REFLEXION EN FONCTION DU 
COURANT SUR LA BORNE 2 

REFLECTiON COEFFICENT VCC AMBlENT 
TEMPERATURE 
COEFFICIENT DE REFLEXION EN FONCTION 

K DE LA TEMPERA TURE AMBIENTE 

T = amb 25°C 

VCC = 6V (1) 

VCC = 12 V (2) 

V
CC = 18V (3) 

1-..... 
_ .. ~ 

~, .. _. -..-" . 

50 150 

VCC = 6V 

12 = 25 mA 
t-

12 = 50 mA 

21 

12 = 100mA 1 

12 = 200 mA 
1 --r-----r--P 

12 = 400 mA 

"' 
_._2 

- -~ ~ 1 
20 

+- 19 t--- ._- --~ 

l 

f---t-- 1 

1 

i 

250 350 450 12 (mA) ·-20--100 10 20 30 40 50 60 70 Tamb(OCI 

V2·3 
(V) 

1,6 

1,4 

1,2 

0,8 

o 

DROPOUT VOLTAGE VCC PIN 2 CURRENT 
TENSION RESIDUELLE AUX BORNES DU 
CIRCUIT EN FONCTION DU COURANT SUR 
LES BORNES 2 

T = amb 25°C 

VCC = 2,5 V 

1 

1/ 

V 
/V 

V 
IL V 

V 

50 150 250 350 450 12(mAI 



OPERATING MODE 
FONCTIONNEMENT 

TDA 1151 

~------------------------------~~---------------oVCC 

Voltage beetween pins 1 and 2 is held constant by the 
circuit. 

Motor 
Moteur 

FIGURE 2 

Le circuit intégré maintient entre ses bornes 1 el 2 une 
tension constante. 

V 1 , 2 = V (ref) = 1,2 V 

Current Il consumed on pin 1 by the circuit is equal Le courant Il, concommé par le CI sur la borne 1 est la 
to '01 = 1.7 mA (constant) plus '02 = 12/K (12 is somme de 2 courants, l'un constant 101 = 1.7 mA l'autre 
the current flowing through pin 2). proportionnel au courant 12 de la borne 2 : 

Il = 101 + 12/K (1 01 = 1.7 mA ; K = 20) 

Eg being motor back electromot ive force and Rm its Si Eg et Rm sont la f.c.e.m et la résistance interne du moteur 
internai resistance. 

V(ref) 

V(ref) 
Eg'rRmlm=RT(ll+~) +V(ref) 

Now 12 = lm +~' therefore: 
V(ref) 

Sachant que 12 =1 m + R;- , on a : 

[
RT 1 J 

V(ref) R (1 +ï<) + 1 + RT 101 
S 

~ 

(1 ) 

Motor speed will be independent of resisting torque 
if Eg does not depend to 1 m, in other words if term 
( 1) equals zero or : • 

If RT > K Rm an instability may occur owing to an 
over compensation. 

Back electromotive force Eg, corresponding to the 
wanted speed, gives RS value by term (2) : 

V(ref) (1 + l/K) 

RS = RT Eg - V(ref) - RT ' 01 

~ 
(2) 

La vitesse ne dépendra pas du couple résistant si la f.c.e.m Eg 
ne dépend pas du courant lm. Ceci a lieu si le terme (1) est 
nul. Ce qui détermine le choix de R T : 

Si R T > KRm, il ya surcompensation avec risque d'instabi· 
lité. 

Le choix de RS est déterminé par le terme (2) de façon à 
obtenir la f.c.e.m Eg correspondant à la vitesse désirée: 
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TDA 1151 

SCHEMATIC 
SCHEMA DU CIRCUIT 

R1 

RB 

Q19 

~~~----------------~-----4----------'----------4--~--~--~~3 
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TYPICAL APPLICATION 
APPLICA TlON TYPIQUE 

RT 

3 TUA 
1151 

FIGURE 3 

10 nF 

712 3,31 

l--~ rr-; -4.44 

!QJ~ - "1 C~>nI.CCI oreo_ 
Il,43 ' Foce d appui" 

r 02.5' 
3.30 

1512 

'~63 __ §~: , --

50T-32 

TO-126 

2.29 
304 

Motor 
Moteur 

3 Outputs 
3 $orties 

C8-16 

VCC 

Rm 

RT 

RS 
Eg 

lm 

TDA 1151 

Vcc 

12 V 

14,7 n 

290n 

1 kn (total) 

2,65 V 

110mA 

• 
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PAGE FUNCTION 
PAGE FONCTION 

421 
Voltage regulator 
Régulateur de tension 

425 
Tachometer 
Tachymètre 

Proximity detector 
441 Détecteur de proximité 

Speed indicator_ Kilometer adder 
431 Compteur de vitesse_ Totaliseur kilométrique 

kilomètrique 

C_MOS I_C for car quartz clock 
437 Circuit C-MOS pour pendulette 

auto li quartz 

CAR 
AUTOMOBILE 

TYPE 
TYPE 

ESM 700 

ESM 707 

TDF 1064 

TDE 1064 

SAY 115 

SF_F 25012 

PACI':AGE 
BOIT/ER 

/(1 
/>~/ 

if / TO-126 
1/ (CB-16) 

.-' ~ _ l'" 

CB-9B. , 
v

6lll 

TO-72 
(CB-4) 

.-
CB-115 

e 
CS-l09 • • CB-9B 
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GENERAL DESCRIPTION 

ESM 700 

VOLTAGE REGULATOR 
REGULA TEUR DE TENSION 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

The ESM 700 is an integrated voltage regulator circuit specially designed for car instrument board devices, supplied in 
TO-126 plastic package_ It can supply a regulated voltage of 10 V with an output current of 220 mA_ 

Highligths include : 

Limited output current 

Thermal protection 

Input overvoltage protection 

Tight tolerance for output voltage 

DESCRIPTION GENERALE 

Le circuit intégré ESM 700 est un régulateur de tension pour instruments de bord d'automobile, présenté en bOÎtier 
plastique TO-126_ 1/ fournit une tension régulée de 10 V avec un courant de sortie de 220 mA. 

Autres avantages: 

Limitation du courant de sortie 

Thermal protection 

Protection contre les surtensions 

Faible dispersion de la tension de sortie 

~ THOMSON- CSF 

DM$IOH SEMICONDUCTEURS 

~. 
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ESM 700 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Case 
BOÎtier 

TO-126 (CB-16) 

APPLICATION DIAGRAM 
SCHEMA D'APPLICA TION 

VI o-------------~ 

L1MITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Permanent input voltage 
Tension d'entrée continue 

Maximum regulated output current 
Courant régulé maximum 

Juntion temperature 
Température de jonction 

Operating temperature 
Température de fonctionnement 

2/3 

422 

ESM 700 

VI 

10 

T j 

Toper 

1 - Output 
Sortie 

2 - Ground 
Masse 

3 -Input 
Entrée 

r------------Q Vo 

16,5 

220 

125 

-25 

+85 

V 

mA 

oC 

oc 

oC 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Output voltage 
Tension de sortie 

Maximum regulated output current 
Courant de sortie régulé maximum 

Non regulated output voltage 
Tension de sortie hors régulation 

Quiescent current 
Courant au repos 

Temperature coefficient 
Coefficient de température 

Short-circuit output current 
Courant de sortie en court-circuit 

1 nput overvol tage protecti on 
Protection contre les surtensions 

(see diagram) 
(voir schéma) 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boÎtier) 

Test conditions 
Conditio',s de mesure 

la < 220 mA 

11,8V<VI <14,5V 

la < 220 mA 

14,5 V <VI < 16,5 V 

9,775 V <Va <10,225 V 

la < 220 mA 

VI = 11,7 V 

la < 220 mA 

VI = 10,8 V 

RL = 00 

la < 220 mA 

Tamb =-25°C ~ +85°C 

Va =0 

ZI = 50 n, tp = 1 s 

ZI = 50 n, tp = 0,1 s 

ZI = 50 n, tp = 50 J.1S 

ZI = 50 n, tp = 10 J.1S 

VI = 13,5 V 

Va 

Va 

la 

Va 

Va 

ICC 

l'NO 

6T 

lOS 

VI 

VI 

VI 

VI 

ESM 700 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications cnntrairps) 

Min. Typ. Max. 

9,775 10 10,225 V 

9,750 10 10,250 V 

220 mA 

9,65 V 

8,95 V 

8 mA 

-1 0 1 mY/oC 

650 mA 

20 V 

30 V 

60 V 

100 V 

10 °C/W 

3/3 
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GENERAL DESCRIPTION 

ESM 707 

TACHOMETER 
TACHYMETRE 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

The monolithic integrated circuit ESM 707 is a high performance monostable with Schmitt Trigger input. It is 

ideally suited for driving a moving coil instrument. 

It comprises: 

An internai regulated voltage rail 

A Schmitt Trigger input 

A monostable flip-flop 

A constant current output pulse 

DESCRIPTION GENERALE 

Le circuit intégré monolithique ESM 707 est un monostable de haute performance précédé d'un Trigger de Schmitt. 
/! est plus particulièrement utilisé pour commander un galvonomètre. 

/! comprend: 

Un régulateur de tension interne 

Un Trigger de Schmitt 

Un monostable 

Un générateur de courant 

~ THOMSON· CSF 
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ESM 707 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Case : CB-98 
BOÎtier 

Top view 
Vue de dessus 

1slf7lf6l15l 

D 
wwWLD 

LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Package power dissipation 
Puissance dissipée maximum 

Input voltage 
Tension d'entrée 

Operating temperature range 
Gamme de température de fonctionnement 

Storage temperature range 
Gamme de température de stockage 

2/5 
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1 

~ . ~), : 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

SYMBOLS PIN 
SYMBOLES BROCHE 

VCC 

Ptot 

VI 2 

Toper 

T stg 

Ground 
Masse 

Input 
Entrée 

Timing capacitor CT 
Condensateur CT 

Monostable input 
Entrée monostable 

Output 
Sortie 

Pre-set current resistor 
Résistance de réglage R m 

Rm 

Regulated voltage VR 
Tension régulée V R 

Regulator resistor RC 
Résistance du régulateur RC 

MIN. UNITS 
TYP. MAX. UNITES 

No limit 
Pas de 
limite 

500 mW 

-20 12 V 

-40 +80 oC 

-55 + 150 oC 



BLOCK DIAGRAM 
SCHEMA SYNOPTIOUE 

Input 
Entrée 

Schmitt Trigger 
Trigger de Schmitt 

APPLICATION SCHEMA 
SCHEMA D'APPLICA TlON 

TACHOMETER 
TACHYMETRE 

Monostable 
Monostable 

Butter 
Générateur 
de courant 

ESM 707 

Regulator 
Régulateur 
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ESM 707 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CA RA CTERISTIOUES EL ECTRIOUES 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input voltage range for current 
triggering VCC = 10-;-16 V VI Tension d'entrée assurant la conduction 
de courant 

Input voltage range for no current 
triggering VCC = 10"'16 V VI 
Tension d'entrée assurant le blocage 

Output current VCC = 10"'16 V 10 Courant de sortie 

Output voltage VCC = 10-;-16 V Vo Tension de sortie 

Dynamic impedance of regulated 
voltage VCC = 10-;- 16 V 6VR 
Impedance dynamique de la tension 

61R régulée 

Supply current 
VCC = 10-;-16 V ICC Courant d'alimentation 

Pulse width temperature coefficient 
VCC =10"'16V Coefficient de température sur la largeur 

de l'impulsion 

Pulse amplitude temperature coef-
ficient 

VCC = 10-;-16 V Coefficient de température sur l'ampli-
tude de sortie 

Output pulse width VCC = 10"'16 V tp Largeur de l'impulsion de sortie 

4/5 
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Pin 
Broche 

2 

2 

5 

6 

6 

7 

7 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

1,1 12 V 

0 0,5 V 

-60 

mA 

+60 

2,07 2,26 2,44 V 

3 .Q 

7 12 mA 

-0,03 %/oC 

+0,03 %/oC 

0,7. RTCT S 



ESM 707 

CHOICE OF EXTERNAL COMPONENTS 
CALCUL DES ELEMENTS EXTERIEURS 

1 - RESISTOR VALUES FOR SHUNT REGULATOR 

RS 

Re 

Imax 

V Smin 

V Smax 

Serie resistor 

Parallel resistor 

Maximum output current 

Minimum suppl y voltage 

Maximum supply voltage 

Pd = 100 x 3,7 lm (;m + ~ 
Re 

Maximum power dissipation 

Maximum mark/space ratio 

2-0UTPUT eURRENT 

1 - CALCUL DES RESISTANCES DU REGULA TEUR 
SHUNT 

VSmin - 8,2 

12 + Imax 

RS x 6,5 

VSmax - 7,5 

VSmin 

v
Smax 

Résistance série 

Résistance parallèle 

Courant crête de sortie 

Tension d'alimentation minimum 

Tension d'alimentation maximum 

16 

400 -3,7 lm x l, m 

Puissance dissipée maximum 

Rapport cyclique maximum 

2 - COURANT DE SORTIE 

= Vref _RM 
RM 

= V ref 2,26 

lm lm 

Reference voltage 

Preset resistor 

3 - TIMING eOMPONENTS 

Timing resistor 

Timing capacitor 

R = V ref max 
M min Imax 

2.44 

60 

Tension de référence 

Résistance de réglage de lm 

41 SI. 

3 - CONSTANTE DE TEMPS 

15 kSI. < RT < 40 kSI. 

5 MS < t < 50 ms 

Résistance du monostable 

Capacité du monostable 

5/5 
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SAYl15X,Y 

SPEED INDICATOR - KILOMETER ADDER 
COMPTEUR DE VITESSE - TOTALISEUR KILOMETRIQUE 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

TYPICAL APPLICATION 

ln connection with the prox im ity detector ESM 1601, the integrated circu it SA Y 115 is designed for use in electronic 
speedometer and kilometer adder systems in automobiles. An analog output may be used, with an external comparator, 
to indicate when the speed exceeds or falls below an arbitrarily chosen value. 

APPLICA TlON TYPIQUE 

En liaison avec le capteur de proximité ESM 1601, le circuit SA Y 115 réalise les fonctions de compteur de vitesse et 
totaliseur kilométrique pour les véhicules automobiles. La sortie analogique est utilisée, avec un comparateur extérieur, 
pour indiquer un dépassement de vitesse. 

GENERAL DESCRIPTION 

The monolithic integrated circuit SAY 115 comprises: 

- A schmitt trigger input stage 
- A monostable flip-flop 

A current generator, controlled by the monostable, whose current is indicated by a moving coil instrument. 
A binary frequency divider 
A double output stage controls a stepping motor 
An analog output to indicate a speed overshoot. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le circuit intégré monolithique comprend: 

Un trigger de schmitt 
Un monostable 
Un générateur de courant commandé par le monostable et permettant d'attaquer un galvanomètre 
Un diviseur de fréquence 
Deux amplificateurs de sortie pour la commande du moteur pas à pas 

- Une sortie analogique. 

75 - 3 1/5 

431 

• 



SAY 115 X, Y 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Case : CB-l09 
BOÎtier 

Top views 
Vue de dessus 

RnAnnAn 
12 11 10 13 9 8 7 

~ Rth(j-a) ""- 80°C/W b 

1 Input 
Entrée 

2 Reference voltage output 
Sortie tension de référence 

3-5 Stepping motor outputs 
Sorties moteur pas à pas 

4-9 VCC 

6 Moving coil instrument output 
Sortie galvanomètre 

BLOCK DIAGRAM 
SCHEMA SYNOPTIQUE 

Input 
Entrée 

2/5 
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Schmitt 
trigger 
~ Triggerde 

schmitt 

t 
Analog 
output 
Sortie 
analogue 

~ 
External comparator 
Comparateur extérieur 

1 2 3 13 4 5 6 

[;J LJ I;JU u ti u 

7-8 
10 adjustment 
Réglage courant de sortie 

10 Analog output 
Sortie analogique 

11 - 12 Monostable condensator 
Condensateur du monostable 

2 - 11 
Monostable resistance 
Résistance du monostable 

13 Ground 
Masse 

Monostable Current 
Flip-flop 1--- generator 
Bascule Générateur 
monostable de courant 

1 t 
Frequency Output 
divider 1--- stage 
Diviseur de Etage de 
fréquence sortie 

Moving coil 
instrument 
Galvanomètre 

Stepping motor 
Moteur pas à pas 



L1MITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Supply voltage (continuous) 
Tension d'alimentation (permanente) 

Supply voltage (peak) 
Tension d'alimentation (crête) 

1 nput voltage 
Tension d'entrée 

Output current 
Courant de sortie 

Operating temperature range 
Gamme de température de fonctionnement 

Storage temperature 
Température de stockage 

APPLICATION SCHEMA 
SCHEMA o 'A PP LI CA TlON 

Input 
Entrée 

Cl 
100j.lF 

9 

Schmitt 
Trigger 
Trigger de 
Schmitt 

Analog 
output 
Sortie 
analogique 

VCC 

VCC 

VI 

10 

Toper 

Tstg 

R 1 = 27 kS1 C2 = 0,15 j.lF 

Frequency 
divider 
Diviseur de 
fréquence 

SAY 115 

16,5 

20 

-0,5 

+20 

300 

-40 

+80 

-40 

+125 

R3 = 33 S1 

__ -.J 

SAY 115 X, Y 

1 = 15mA 

V 

V 

V 

V 

mA 

oC 
oC 

oC 
oC 

1 V
CC 

11 "'16 V 

Ground 
Masse 

3/5 

433 

• 



SAY 115 X, Y 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Supply current 
Courant d'alimentation 

1 nput frequency 
Fréquence d'entrée 

1 nput trigger threshold 
Seuils du trigger d'entrée 

Input current 
Courant d'entrée 

Reference voltage 
Tension de référence 

Output peak current 
Courant crête de sortie 

Output voltage 
Tension de sortie 

Pulse dut y factor of the monostable 
Rapport cyclique du monostable 

Output pulse duration 
Durée de l'impulsion de sortie 

f = 0 
Analog output voltage 
Tension de sortie de la sortie analogique 

f max 

Output resistance of the ana log 
output 
Résistance de la sortie analogique 

Divider ratio of the binary divider SAY 115 X 

Rapport de division SAY 115Y 

Saturation voltage at the motor 
outputs puis la = 200 mA 
Tension de saturation des sorties 

4/5 
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VCC = 12 V 

Pins 
Min. Broches 

VCC 9 11 

ICC 9 10 

f 1 

VIL 1 

V IH 1 

IlL 1 

IIH 1 

V ref 2 

la 6 

Va 6 0 

tp 

Va 10 

Va 10 

Ra 10 

f3/5 
3-5 

f 

Va 3-5 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

16,5 V 

16 20 mA 

10 kHz 

2,5 V 

3,5 V 

-120 J.lA 

-10 J.lA 

6,5 V 

U 
30 mA 

RS 

5 V 

0,9 

0,67 RTCT 

6,5 V 

2,1 V 

10 kH 

32 

64 

1,2 V 

__ L_. __ ->--_______ -_____ 



SAY 115 X, Y 

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS 
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEES 

Suppl y voltage VCC Tension d'alimentation 

Timing resistor Rl 
Résistance du monostable 

Preset resistor for the output current R2 
Résistance de réglage du courant de sortie 

F ilter resistor R3 Résistance de filtrage 

F ilter capacitor Cl 
Capacité de filtrage 

Min. Typ. Max. 

11 16 

15 100 

100 

33 

25 

< 

OUTPUT PULSE DURATION VERSUS C2 AND R1 

RT 
(kn) 

90 
80 
70 

60 

50 

40 

30 

20 

15 

10 

DUREE DE L'IMPULSION DE SORTIE EN FONCTION DE R 1 ET C2 

C2 = 2,2 nF 4.7 nF 10 nF 22 nF 47 nF 0,1 J.1F 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 Il 

1/ / V / / J 
/ 1 V / J 

0,22 fJF 

/ / / / 1 / / 
/ / / / / / / 

V / 1 J 
V / / J 

/ 
J 

/ / / / / / / 
1 / / / / V / 

kn 

n 

n 

J.1F 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

SFF 25012 

C-MOS I.C. FOR CAR QUARTZ CLOCK 
CIRCUIT C-MOS POUR PENDULETTE AUTO A QUARTZ 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

Supply voltage Input voltage 

Type Package 
Operating free-air 
temperature range Storage temperature Tension d'alimentation Tension d'entr6e 

BOÎtier Gamme de température Température de stockage 
de fonctionnement V DD - VSS min. max. 

SF.F 25012 DV CB-98 -40 C, +85°C -55 C, + 125°C +3V, +15V VSS V DD 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERALE 

The SF.F 25012 is a C-MOS circuit designed for auto­
motive clock applications. It contains an oscillator 
inverter, a 16-bit frequency divider and two lowsimpe­
dance buffers. The two complementary outputs allow 
to drive a motor in a push-pull configuration. 

VDD suppl y is clamped at approximatly 16 V by an 
integrated zener diode. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PRINCIPALES 

Tamb = 25°C 

Le SF.F 25012 est un circuit C-MOS spécialement conçu pour 

la réalisation de pendulette auto. Il comprend un inverseur 

d'oscillateur, un diviseur de fréquence 16 étages et deux ampli· 

ficateurs de sortie. Les deux sorties en opposition de phase 

permettent de commander un moteur en mode push-pull. 

L'alimentation VOO est écrêtée à environ 16 V par une diode 

zener intégrée. 

Minimum suppl y voltage ......................... V
DD 

= 6V f=4MHz 
Tension d'alimentation minimale 

Typical output impedance (Iow or high level) ......... V DD = 12 V 25 n 
Impédance de sortie typique (état haut ou bas) 

Typical power consumption ............. . V DD = 12 V 20mW 
Puissance dissipée typique f 4 MHz 

~TI-lOMSON'CSF 
DIVISION SEMICONOUCTEUf-!S 

~ 
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SF.F 25012 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Plastic package : CS-98 
BOÎtier plastique 

TYPICAL APPLICATION 
APPLICA TlON TYPIQUE 

N.C 

~"""'t---_""'7 
\ x·Tal 

2/3 
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.-!o 
f = 3.932160 MHz 

(60 Hz X 216 ) 

Top view 
Vue de dessus 

Q Q 

o o 

8 

SF.F 25012 

5 

N.C 

3~------' 

f = 60 Hz 

Motor 
Moteur 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PA RA ME TRES 

Power suppl y current 
Courant d'alimentation 

Power supply voltage with resistor 
on VOO 
Tension d'alimentation avec résistance 
de protection 

Protection zener breakdown voltage 
Tension de claquage de zener 

Quiescent device current 
Courant d'alimentation au repos 

low level input leakage current 
Courant de fuite d'entrée à l'état bas 

High level input leakage current 
Courant de fuite d'entrée à l'état haut 

low level input current 
Courallt de sortie à l'état bas 

High level output c·urrent 
Courant de sortie à l'état haut 

low level output impedance 
Impédance de sortie à l'état bas 

High level output impedance 
Impédance de sortie à l'état haut 

* Typical values are given for T amb = 25°C 
Valeurs typiques données pour 

SYMBOlS 
SYMBOLES 

100 

VOO 

Vz 

IOl 

ILil 

ILlH 

IOl 

--

IOH 

SF.F 25012 

TEST CONDITIONS . 
CONDITIONS DE MIN. TYP. MAX. UNIT. 

MESURE 

VDO -VSS =12V 

f = 4 MHz 2 3,5 mA 
Outputs N.C 
Sorties 

VSS = OV 

1 

f = 4 MHz 6 16 V 
Outputs * * 
Sorties 

Vlosc =OV 

100 = 100.uA 16 18 V 14 
Outputs N.C 
Sorties 

Vlosc = 0 V 
1 

VOO = 10V 1 15 .uA 
Outputs N.C 
Sorties 

Vlosc = 0 V -1 -0,01 .uA 

VOO = 12 V 

VSS = OV 

Outputs N.C 
Sorties 

Vlosc = 12 V 0,01 1 .uA 

VOL = 1 V 
1 

25 40 mA 

VOO = 10V • VSS = OV 

VOH = 9V -40 --25 mA 

IOl = 25 mA 25 40 n 
VOO = 10V 
VSS = OV --

l'OH 
~ 25 mA 25 40 n 

220 n resistor between outputs 
Résistance de 220 11 connectée entre les sorties 

3/3 
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TDE 1064, TOF 1064 

GENERAL DESCRIPTION 

ESM 1601 

PROXIMITY DETECTOR 
DETECTEUR DE PROXIMITE 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

Monolithic integrated circuit is intended to detect metal mass by Foucault - currents acting HF losses of a coi!. 
Associated with an external resonant circuit, it works like an oscillator at the limit of oscillating. The vicinity of 
metal mass causes a eddy - current damping of oscillations and output signal level change. 

Mean applications are: 

measurement ofaxle rotating speed 
measurement of angular region on rotating axle 
end movement detector 
metal pieces counting. 

TOx 1064 circuit works like a two voltage dipole which output voltage has two level corresponding to the presence or 
the absence of prox imity metal mass. 

Thereby, a load has to be inserted between the circuit and the power supply. 

The principal advantages of the circuit are: 

free choice of oscillator positive feedback rate (external resistor) 
operation with a coil without middle tap 
no filtering capacitor 
connection by two wires 
large operating temperature range 
hight protection against parasitic transcient overvoltage in both polarity 
no damage by polarity error voltage power supply. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le circuit intégré monolithique TOx 1064 est destiné à la détection de pièces métalliques par l'action des courants de 
Foucault sur les pertes HF d'une bobine. Associé à un circuit oscillant extérieur, il constitue un oscillateur maintenu à 
la limite d'accrochage. La variation d'amortissement provoquée par l'approche d'une masse métallique entraÎne un 
changement de niveau du signal de sortie. 

Ce circuit est particulièrement adapté pour les applications suivantes: 

mesure de vitesse d'arbre en rotation 
- mesure de secteur angulaire sur arbre en rotation 

fin de course, butée sans contact 
- comptage de pièces métalliques. 

Le circuit TOx 1064 se comporte comme un dipole dont la tension aux bornes prend deux valeurs correspondant à 

l'absence ou la présence de masse métallique à proximité de la bobine. 

En conséquence, on doit toujours interposer une charge entre le circuit et la source d'alimentation. 

Parmi les avantages de ce circuit, on peut noter: 

- choix par l'utilisateur du taux de réaction de l'oscillateur (résistance extérieure) 
utilisation d'une bobine sans prise intermédiaire 
absence de condensateur de filtrage 
liaison à 2 fils 
large gamme de température de fonctionnement (-25°C, + 85C C) 
excellente résistance aux surtensions parasites transitoires dans les 2 polarités 
non destruction par inversion de polarité d'alimentation. 
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TDE 1064, TDF 1064 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

Case : CB-115 
BOÎtier 

TDE 1064 
Bottom view 
Vue de dessous 

LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Maximum current * 
Courant maximal 

Operating tempe rature range 
Gamme de température de fonctionnement 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

Thermal resistance ** 
Résistance thermique 

min 

max 

min 

max 

* The current has to be limited by a externalload resistor. 

Case : TO-72 (CB-4) 
BOÎtier 

TDF 1064 

Bottom view 
Vue de dessous 

TDE 1064 TDF 1064 

ICC 20 20 

Toper 
-25 -40 

+85 +125 

Tj +125 +150 

Tstg 
-55 -55 

+150 + 150 

Rth 400 380 

Le courant doit être limité par une résistance de charge extérieure. 

* * Integrated circuit mounted on epoxy plate. Width of metalised connections (tined copper) : 1 mm 
Circuit intégré monté sur support en verre epoxy. Métallisation de largeur 1 mm en cuivre étamé. 
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P
tot 

(mW) 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

442 

TDE 1064 

r--r--..... 
-h 

1 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

P 
tot 

(mW 

500 

400 

300 

200 

100 

o 
o 25 50 75 100 125 Tamb (OC) 

TDF 1064 

) 

- .......... 
~ 

"'1--.. 
"'~ 

mA 

oC 

oC 

oC 

oC 

oC 

°C/W 



ElECTRICAl CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Supply voltage VCC Tension d'alimentation 

Output bias current (no metal mass 
tamb ~c 85°C Courant de polarisation (sans pièce 'OH 

métallique) 

'0 = 10mA 

tamb = 85°C VOL 

Output voltage (no metal mass) '0 = 10mA 
Tension de sortie (sans pièce métallique) t amb = 25°C VOL 

'0 =10mA 
VOL tamb = -25°C 

Output voltage (with metal mass) 
'0 = 0,6 mA VOH Tension de sortie (avec pièce métallique) 

Output rise time 
VCC = 12 V 

CL =0 tTLH Temps de montée du signal de sortie 
R L = 2,2 kn 

VCC == 12 V 
Output fall time CL =0 tTHL Temps de descente du signal de sortie 

RL = 2,2 kn 

VCC = 12 V 
Output frequency CL =0 f 
Fréquence de sortie 

R L = 2,2 kn 

Output undulation hum voltage 
VCC = 12 V 

Tension résiduelle d'ondulation en C =0 6VO L 
sortie RL = 2,2 kn 

Oscillator tuning frequency 
fosc Fréquence d'accord de l'oscillateur 

Negative resistor on resonant circuit 
terminais 
Résistance négative aux bornes du 
circuit oscillant 

Min. 

8 

0,6 

1,3 

5,7 

(fig. 1) 

(fig. 1) 

(fig. 1) 0 

(fig. 1) 

0,5 

12 

TOE 1064 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

V 

mA 

V 

1,7 V 

1,9 V 

6,9 V 

8 25 f.1s 

5 15 f.1s 

10 kHz 

6 mV 

6 MHz 

kS2 

3/8 

443 

• 



TOF 1064 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Tamb = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

-------

Supply voltage VCC Tension d'alimentation 

Output bias current (no metal mass 
tamb = 125°C Courant de polarisation (sans pièce 10H 

métallique) 

10 = 10mA 

tamb = 125°C VOL 

Output voltage (no metal mass) 10 =10mA 
Tension de sortie (sans pièce métallique) tamb = 25°C VOL 

10 =10mA 
VOL tamb = -40°C 

Output voltage (with metal mass) 
10 = 0,6 mA VOH Tension de sortie (avec pièce métallique) 

Output rise time 
VCC = 12 V 

Temps de montée du signal de sortie CL =0 tTLH 
RL = 2,2 kS1 

Output fall time 
VCC = 12 V 

CL =0 tTHL Temps de descente du signal de sortie 
RL = 2,2 kS1 

Output frequency 
VCC = 12 V 

CL =0 f 
Fréquence de sortie 

RL = 2,2 kS1 

Output undulation hum voltage VCC = 12 V 

Tension résiduelle d'ondulation en CL =0 6.VO 
sortie RL = 2,2 kS1 

Oscillator tuning frequency 
fosc Fréquence d'accord de l'oscillateur 

Negative resistor on resonant circuit 
terminais 
Résistance négative aux bornes du 
circuit oscillant 

418 

444 

Min. 

8 

0,6 

1,2 

5,7 

(fig. 3) 

(fig. 3) 

(fig. 3) 0 

(fig. 3) 

0,5 

12 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

V 

mA 

V 

1,55 V 

2 V 

6,9 V 

8 25 ilS 

5 15 ilS 

10 kHz 

6 mV 

6 MHz 

kS1 



CONNECTION DIAGRAM 
SCHEMA D'UTILISATION 

R 

Connection side view 
Vue c6té connexion 

(Figure 1) 

C 

R adjust positive feedback ratio 
résistance déterminant le coefficient de réaction 

L 

c 

coi' of resonant circuit 
bobine du circuit oscillant 

Tuning capacitor 
condensateur d'accord 

OUTPUT CHARACTERISTIC (Figure 2) 
CARACTERISTIQUE DE SORTIE 

'a 
(mA) 

Vdô ~ V/ 
1 

U rv/ '/'/ 
f--~ ~ -r-"«~ LO 

~~ 1 

" -f- ~ .0 .0 

-.!::~ .!::~ ">~+ ' 
-> > 

16 

12 
M en 

~~ 

~ r--r--:---
8 

4 

o 2 4 

RL CHOICE 

// 

// 1/ « V// 
..... i'" f:û 
> ;-
,... I--en 
LO- cti 

---. 

6 

The RL value depends on VCC voltage supply_ This 
value has to be choosen 50 that the two extreme 
working points A and B are located inside of no 
hatched area. (figure 2) 

"'L 
// 
~ 
B-
r--

TDE 1064 

'a 
Output signal 

.----------t~ Signal de sortie 

// 
~V/V/. 
~ slope 

I/R
L ..!?::.nte 

1--
600 !lA 

load resistor 
Résistance de charge 

+ 

suppressor capacitor (if necessary) 
condensateur d'antiparasitage (si nécessaire) 

/ 

V/ // // // / / --~ fL.L lL/ ~// 

r--
r--r-- V CC 

8 10 12 14 

CHOIX DE RL 

La valeur de R L dépend de la tension d'alimentation V CC et 
doit être telle que les deux points de fonctionnement 
extrêmes A el B soient à l'intérieur de la zone non hachuree 
(figure 2) 
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TDF 1064 

CONNECTION DIAGRAM 
SCHEMA D'UTILISATION 

Connection side view 
Vue côté connexions 

(Figure 3) 

c 

R adjust positive feedback ratio 
résistance déterminant le coefficient de réaction 

L 

C 

coi! of resonant circuit 
bobine du circuit oscillant 

Tuning capacitor 
condensateur d'accord 

OUTPUT CHARACTERISTIC (Figure 4) 
CARACTERISTIQUE DE SORTIE 

la 
(mA) 

16 

12 

~û L/ 
..!. -

-~ ~ 
0 
<t 

-~ 1 t---

-J Il 
.ot---

-; ::;~ 

-~ 
> 
N 

V/ 
r<X/ ~/ 

,\V/V/ 
~.o~h $ ~ / / 
r-".>6~6'6',?"",~ 

?.:l~ 

3'0 ...... "'" 
> 

/ 

/// 
ij 

....... 
> 

8 ~ 
~ -- ,... r- Cl ---- Iri cô 

// 

// 
~ 
B--

~O __ 
.--------1. Output signal 

Signal de sortie 

R 

/// 

«//v/ 
~~ 

/ 

load resistor 
Résistance de charge 

+ 

suppressor capacitor (if necessary) 
condensateur d'antiparasitage (si nécessairel 

V> ~ // // 
1 

r---. Slope l/FI -~ lLL // 7;7 r- -.!?!nte L 
4 -_. 

-1 1---

o 2 4 6 

RL CHOICE 

The RL value depends on VCC voltage supply. This 
value has to be choosen so that the two extreme 
working points A and B are located inside of no 
hatched area. (figure 2) 
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8 

-y== r---

r-
I-----", V CC 600)J.A r---

10 12 14 

CHOIX DE RL 

La valeur de R L dépend de la tension d'alimentation V CC et 
doit être telle que les deux points de fonctionnement 
extrêmes A et 8 soient à l'intérieur de la zone non hachurée. 
(figure 2) 



R CHOICE 

The value of circuit terminais voltage changes when 
Rp damping resistor is equal to a Rpo value critical 
resistor. 

This change happens with a l\Rp about 10 % of 
hysteresis : Rpo 

6,9 V 

5,7 V 

l,9V 
1,3 V 

TDE 1064 

Rpo 

Rp 

Rpo is choosen by the user by taking the R value 

The detection distance depends only on the curve 
(1055 VS/distance) of the cciI. 

TDE 1064, TDF 1064 

CHOIXDE R 

La tension aux bornes du circuit change de valeur quand la 
résistance de perte Rp du circuit oscillant est égale à une 
résistance critique Rpo. 

Ce changement de valeur se produit avec un hystéresis l\Rp 
de 10 % environ: Rpo 

6,9 V 

5,7 V 

2,0 V 
1,2 V 

TDF 1064 

~------------+---------------~Rp 

Rpo 

Rpo est déterminée par J'utilisateur par le choix de la résis· 
tance R 

La distance de détection dépend alors de la courbe (pertes en 
fonction de la distance) de la bobine. 
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TDE 1064, TDF 1064 

EXAMPLE OF REALISATION 
EXEMPLE D'UTILISA TION 

* Rpoo 

8/8 

448 

Coil 
Bobine 

50 turns stranded wire, 5 leads 6/100 mm 
50 spires de fil divisé, 5 brins de 6/100 mm 

Cup core COFELEC 9 x 5 H 32 
Coupelle COFELEC 9 x 5 H 32 

L = 50 f..lH - Rpoo* = 85 H2 to 3,9 MHz 

Capacitor, ...................................... UAZ 900 CERECO - LCC 
Condensateur 

C = 33 pF ±10 % 

Tuning frequency. .............................. . 3,9 MHz 
Fréquence d'accord 

R .............................................. 47 kn ± 5.% 

R L' ...... , ..................... , ............. " 2,2 kn ± 5 % 

V
CC 

........................................... 12 V 

Detected mass ..... 
Pièce détectée 

1t~ 
6,2V~--";-:-; 

1 

1 

1 ,5 V L-_-_-_-~·~-~TI_'-L------=--=--=---_ X 

Steel 
Acier 

2,8 mm (tamb = 25°C, VCC = 12 V) 

6Xo = 0,05 mm (tamb = 25°C - 8,5 V < VCC < 17 V) 

loss shunt resistor without metal mass 
résistance parallèle de pertes en J'absence de masse métallique 

x 

Coil 
Bobine 

[Ç 



MOS musical instruments 
circuits 
Circuits /\/105 pourinstruments 
de musique 

• 
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461 
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461 

MQS MUSICAL INSTRUMENTS CI RCUITS 
CIRCUITS MOS POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

FUNCTION TYPE PACKAGE 
FONCTION TYPE BOITIER 

SF.F 25016 

SF.F 25066 
~~ 

CS·79 

SF.F 25068 

"" 
Organ rythm generator 
Générateur de rythme pour orgue 
électronique 

SF.F 25086 
CS·181 

SF.F 25088 "", 
CS·18D 

SF.F 5010 

Master tone generator SF.F 5011 ~~! Synthétiseur d'octave 

CS·79 

SF.F 5013 

SF.F 25002 

Frequency dividers with push-pull 

~ buffers SF.F 25003 
Diviseurs de fréquence avec sorties type 
push-pull 

TO·116 
(CB·2) 

SF.F 25004 

• 
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BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Operating free-air 

SF F 5010 , SF.F 5011 

MASTER TONE GENERATORS 
SYNTHETISEURS D'OCTAVE 

Drain voltage 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

Input voltage 

Type Package temperature range Storage temperature Tension de drain Tension d'entrtHi 
BOÎtier Gamme de température Température de stockage 

V OO - GNO - GNO de fonctionnement VI 

SF.F 5010 CB-79 O°C, +70oe -55°C, + 125°C 12 V ± 5 % -0,3 V, +12 V 

SF.F 5011 CB·79 O°C, + 700 e -55°C, + 125°C 12 V ± 5 % -0,3 V, +12 V 

General description 
Description générale 

The SF.F 5010 and SF.F 5011 are digital mastertonegenerators 
which produce from a single input frequency a full octave of 12 no· 
tes on the equal tempered scale. 

The SF.F 5011 produces a full octave plus one note on the equal 
tempered scale. 

These generators are monolithic N channel silicon gate integrated 
circuits. 
The twelve (respectively thirteen) master frequencies are suppl ied 
through low impedance output buffers. 

They may be used with SF.F 5002 (SAJ 180), SF.F 25002, 
SF. F 25003 or SF. F 25004 to generate ail desired octaves. 

The SF.F 5010 is pin fo pin compatible with SF.F 5009 (pin VGG 
is not connected). 

The SF.F 5011 is compatible with SF.F 5009 except pin 9 (VGG ) 
which delivers F 13. 

Les circuits SF.F 5010 et SF.F 5011 réalisent à partir d'un oscillateur unique 
la synthèse des douze demi·tons de la gamme chromatique "bien tempérée" 
(Le rapport entre deux fréquences voisines est 1.yK 
Le SF.F 5011 produit en plus la première note de l'octave immédiatement 

inférieure. 

Ces synthétiseurs d'octave sont des circuits intégrés monolithiques réalisés 

dans la technologie MOS, grille silicium, canal N. 

.Les douze (respectivement treize) fréquences pilotes sont disponibles au tra· 
vers d'amplificateurs "push-pull" à basse impédance et par conséquent 
directement exploitables. Les fréquences aux octaves inférieures peuvent Otre 

engendrées à l'aide de circuits diviseurs de fréquence tels que les SF.F 5002 
(SAJ 180), SF.F 25002, SF.F 25003 et SF.F 25004. 

Le SF.F 5010 est entièrement compatible avec le SF.F 5009 (la broche V GG 

n'est pas connectée). 

Le SF, F 5011 est compatible avec le SF. F 5009 à l'exception de la broche 9 

(V GG) qui devient la sortie F 13. 

Principal features 
Données principales 

Monolithic circuit 

12 (13) frequencies in a single package 

Single Standard power supply : + 12 V 

Single low level input command 

Low impedance push pull buffers 

Very good accuracy (± 5 10.4 or 0,25 
Savart) 

No random phase modulation 

- Circuit monolithique 

- 12 (13) demi·tons issus d'un seul bortier 

- Entrée unique à bas niveau (pas d'horloge haut 
niveau) 

- Une seule alimentation standard: + 12 V 

- Sortie push pull basse impédance 

- Excellente précision relative (± 5 10-4 ou 0,25 

Savart) 

- Pas de modulation de phase aléatoire 
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SF.F 5010, SF.F 5011 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package: CB·79 
Bortier 

-~----------------.---

Fll F10 Fa F7 F4 F3 GND NC 

+VDD FO F12 F9 F6 

Input 
Entrée 

SF.F 5010 

F5 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Voltage at any pin 
Tension sur une broche quelconque 

Operating temperature 
Température de fonctionnement 

t----
Storage temperature 
Température de stockage 

F2 Fl 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Fll F10 Fa F7 F4 F3 GND F13 

+VDD FO F12 

Input 
Entrée 

F9 F6 

SF.F 5011 

F5 

VALUES 
VALEURS 

F2 Fl 

GND +20 V, GND +0,3 V 

O°C ~ 70°C 

---

-55°C + 125°C 

SPECIFIED OPERATING CONDITIONS (unless otherwise specified) 
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIEES (sauf indication contraire) 

VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS VALEURS UNITS 
PARAMETRES SYMBOLES MIN. TYP. MAX. UNITES 

Drain power supply VDD 
11.4 12 12,6 V 

Tension d'alimentation drain 

GND power supply GND 0 V Tension d'alimentation GND 

-----

Ambient temperature Tamb 0 25 70 oC 
Température ambiante 

--
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PA RAME TRES 

1 

Input leakage current 
Courant de fuite entrée/substrat 

High level input voltage 
Tension d'entrée à l'état haut 

low level input voltage 
Tension d'entrée à l'état bas 

Output On resistance at high level 
Résistance de sortie à l'état haut 

Output On resistance at low level 
Résistance de sortie à l'état bas 

High level output voltage 
Tension de sortie à l'état haut 

Low level input voltage 
Tension d'entrée à l'état bas 

V 00 power suppl y current per package 
Courant de l'alimentation V DO par bot1ier 

Input frequency 
Fréquence d'entrée 

SYMBOlS 
TEST CONOITIONS 

CONDITIONS DE 
SYMBOLES 

MESURE 

V I =GNO+15V 

IISB 
Ali other pins grounded 
Toutes les autres broches à 
la masse 25°C 

V IH 

Vil 

rOS(on)H 10H = -0,5 mA 

rOS(on)l 10l = 0,5 mA 

V OH 
10H = -0,5 mA 

V OO =12V 

10l = 0,5 mA 
VOL V OO =12V 

ICC V
OO 

= 12 V 

fi 

SF.F 5010, SF.F 5011 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

0,5 10 J.1A 

V OO V 
-2 

GNO VOO V -0,3\1 -9 

0,4 1 kn 

0,4 1 kn 

11,5 11,7 V 

-0,3 0,5 V 

• 32 mA 

0,1 4 MHz 
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SF.F 5010, SF.F 5011 

TYPICAL APPLICATION 
A PP LI CA TlON TYPIQUE 

FO = 

820,16 kHz 

SF.F 5011 
seulement 

.. Note diésée 

4/4 
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SF.F 5010 
SF.F 5011 

1/916 

1/207,5 

1/220 

1/233 

1/247 

1/261,5 

Fl 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

1/277 F7 

1/293,5 F8 

1/311 F9 

1/329,5 Fl0 

1/349 Fl1 

1/370 F12 

Note 

d07 C7 

si 6 86 

la#6 A:#6 

la6 A6 

SOI#6 G#6 

5016 G6 

fa#6 F#6 

fa6 F6 

mi6 E6 

ré#6 0#6 

ré6 06 

dO#6 C#6 

d06 C6 

Frequency (Hz) Error (10.4 ) 
Fréquence Erreur 

4184,5 -3,7 

3952,5 +3,8 

3728 -3,5 

3520 o (référence) 

3320,5 -5,8 

3 136,4 +1,3 

2960,9 +2 

2794,4 +2,1 

2637,2 +0,7 

2489,1 +0,3 

2350 +3 

2216,7 -3,6 

2092,2 -3,7 



BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

SFF 5013 

MASTER TONE GENERATOR 
SYNTHETISEUR D'OCTA VE 

Drain voltage 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

1 nput voltage Operating free-air 
Type Package temperature range Storage temperature Tension de drain Tension d'entrée 

BOÎtier Gamme de température Température de stockage 

SF.F 5013 

de fonctionnement 

CB-79 O°C, +70°C 

General description 
Description générale 

-55°C, 

The SF.F 5013 is a digital master tone generator, realized in 
N-Channel silicon gate technology. 

Starting from a single input frequency, it produces a full octave 
plus one semitone, i.e 13 tones on equal tempered scale. 

The thirteen master frequencies are supplied through low impe· 
dance push-pull buffers. Other frequency may be generated with 
SF.F 25002,25003 or 25004 C-MOS frequency divider. 

Le circuit SF.F 5013 est un générateur d'octave digita'- réalisé en technologie 

grille silicium canal N. 

A partir d'une seule Frequence d'entrée il fournit un octave plus un dem;- ton, 

soit 13 demi·tons consécutifs de la gamme bien tempérée. 

Ces treize fréquences sont disponibles au travers d'amplificateurs push-pull 
à basse impédance. Les fréquences inférieurs peuvent être obtenues à raide 

des diviseurs C-MOS SF.F 25002,25003 ou 25004. 

+125°C 

V DD - GND VI - GND 

12 V ± 5% -0,3 V, +12V 

Principal features 
Données principales 

Monolithic circuit 

13 frequencies in a single package 

Single standard power suppl y : + 12 V 

Single low level input command 

Low impedance push-pull buffers 

Very good accuracy (±1,16 cent ma­
ximum) 

No random phase modulation 

- Circuit monolithique 

- 13 demi-tons issus d'un seul bOÎtier 

- Entrée unique à bas niveau (pas d'horloge 
haut niveau) 

- Une seule alimentation standard +12 V 

- Sortie push-pull basse impédance 

- Excellente précision relative (±1,16 cent 
maximum) 

- Pas de modulation de phase aléatoire 
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SF.F 5013 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package 
Boîtier 

CB-79 

F13 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

+ V DD FO GND F12 F11 F10 F9 F8 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Voltage at any pin 
Tension sur une broche quelconque 

Operati ng temperature 
Température de fonctionnement 

Storage temperature 
Température de stockage 

Input 
Entrée 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Toper 

Tstg 

SPECIFIED OPERATING CONDITIONSbnless otherwise specified) 
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIEES (sauf indication contraire) 

PARAMETERS SYMBOLS 
PA RAME TRES SYMBOLES 

MIN. 

Drain power supply V DD 11,4 Tension d'alimentation drain 

GND power supply GND Tension d'alimentation GND 

Ambient temperature T amb 0 
Température ambiante 

2/4 
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VALUES 
VALEURS 

GND +20 V, GND +0,3 V 

ooe .. 700 e 

-55°e .. 125°e 

VALUES 
VALEURS 

TYP. MAX. 

12 12,6 

0 

25 70 

UNITS 
UNITES 

V 

V 

°e 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PA RAME TRES 

1 nput leakage current 
Courant de fuite entrée/substrat 

High level input voltage 
Tension d'entrée à l'état haut 

Low level input voltage 
Tension d'entrée à l'état bas 

Output On resistance at high level 
Résistance de sortie à l'état haut 

Output On resistance at low level 
Résistance de sortie à l'état bas 

H igh level output voltage 
Tension de sortie à l'état haut 

low level input voltage 
Tension d'entrée à l'état bas 

VOO power supply current per package 
Courant de l'alimentation V DDpar bOÎtier 

1 nput frequency 
Fréquence d'entrée 

TEST CONOITIONS SYMBOLS 
SYMBOLES CONDITIONS DE 

MESURE 

V I =GNO+15V 

IISB Ail other pins grounded 
Toutes les autres broches à 
la masse 

V IH 

VIL 

rOS(on)H IOH= -0,5 mA 

rOS(on)L IOl = 0,5 mA 

VOH 
IOH= -0,5 mA 
V OO= 12 V 

VOL 
IOL = 0,5 mA 

V OO= 12V 

ICC VOO = 12 V 

fi 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

0,5 10 

V OO 
-2 

GND V OO 
-O,3V -9 

0,4 1 

0,4 1 

11,5 11.7 

-0,3 0,5 

32 

0,1 4 

SF.F 5013 

UNITS 
UNITES 

f.1A 

V 

V 

kil 

kil 

V 

V 

mA 

MHz 
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SF.F 5013 

TYPICAL APPLICATION 
APPLICA TlON TYPIQUE 

FO = 
2000,24 kHz 

* one semitone 100 cents 
un demi-ton 

4/4 
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SF.F 5013 

1/239 

1/253 

1/268 

1/284 

1/301 

1/319 

1/338 

1/358 

1/379 

1/402 

1/426 

1/451 

1/478 

Note 

Fl d08 

F2 si7 

F3 la#7 

F4 la7 

F5 SOI#7 

F6 sol7 

F7 fa#7 

F8 fa7 

F9 mi7 

Fl0 ré#7 

Fll ré7 

F12 dO#7 

F13 d07 

Frequency (Hz) Cents error * Fréquence Erreur (centièmes) 

C8 8369,2 -0,565 

B7 7906,09 0,842 

A#7 7463,6 1,119 

A7 7043,05 0,740 

G:rt7 6645,31 0,112 

G7 6270,34 -0,424 

F#7 59 1 7,9 -0,58 

F7 5587,3 -0,117 

E7 5277,7 1,16 

Dry 4975,7 -0,78 

07 4695,4 -1,159 

C#7 4435,12 0,076 

C7 4184,6 --0,565 



SFF 25002 ,SF.F 25003,SF.F 25004 

FREQUENCY DIVIDERS WITH PUSH-PULL BUFFERS 
DIVISEURS DE FREQUENCE AVEC SORTIES, TYPE PUSH-PULL 

LlMITING VALUES 
VALEURS LIMITES ABSOLUES 

Package 
Operating free-air 
temperature range Type 

Boitier Gamme de température 

SF.F 25002 EV 
SF.F 25003 EV TO-116 
SF.F 25004 EV 

SF.F 25002 KV 
SF.F 25003 KV TO-116 
SF.F 25004 KV 

SF.F 25002 KM 
SF.F 25003 KM TO-116 
SF.F 25004 KM 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERALE 

de fonctionnement 

-40°C, + 85°C 

-40°C, -t- 85°C 

-55°C, -t-125°C 

The circuits SF.F 25002,25003, 25004 are frequency 
dividers realized with C-MOS technology. 

The SF.F 25002 and the SF.F 25003 include 7 
stages organised in a 3 + 2 + 1 + 1 configuration. 

The SF.F 25004 includes 8 stages organised in a 
3 + 1 + 2 + 2 configuration. 

Ail inputs of these circuits are protected against excessi­
ve static Build-up by builtin zener diodes. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PRINCIPALES 

Static Operation 
Fonction statique 

Only one power suppl y V CC 
Une seule tension d'alimentation 

Low power dissipation 
Faible puissance dissipée 

Frequencyoperation 
Fréquence dE fc,nctionnement 

Low output impedance 500 n 
Faible impédance de sortie 

Diode input protection with respect to V CC 
Diode de protection sur entrée par rapport à V CC 

Applications 
Applications 

General utilization 
Usage général 

Long delay temporization 
Temporisation longue durée 

Electronic organs 
Orgues, accordéons électroniques 

Storage temperature 
Tempérstuffl de stocks(IfI 

-55°C, +125°C 

-55°C, +125°C 

---65°C, ,. 150°C 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

Supply voltage Input voltage 
Tension d'elimentation Tension d'entrH 

VDD - VSS min. 
1 

max. 

VCC 
-0,3 V, +20 V -20 V +0,3 V 

-0,3 V, +20 V -20 V +0,3 V 

-0,3 V, +20 V -20 V +0,3 V 

Les circuits SF.F 25002, 25003, 25004 sont des diviseurs de 

fréquence réalisés en technologie C·MOS. 

- Le SF.F 25002 et le SF.F 25003 comprennent 7 étages 

dont la configuration est .- 3 + 2 + 1 + 1. 

- Le SF.F 25004 comprend 8 étages dans la configuration .-

3 + 1 +2 +2. 

Toutes les entrées de ces circuits sont protégées contre les surten· 

sions et charges électrostatiques. 

5to 18 V 

15pW 

1 MHz 

V CC = 15 V 

The SF.F 25002 is interchangeable with the circuit SF ,F 5002/SAJ 180 
Le circuit SF.F 25002 est interchangeable avec le circuit SF.F 5002/SAJ 180 
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SF.F 25002, SF.F 25003, SF.F 25004 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

Package 
BOÎtier 

2/6 
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TO-116 (CB·2) 

SF.F 25002 

SF.F 25003 

SF.F 25004 

Top view 
Vue de dessus 

Sc GND 



LOGIC DIAGRAM (Pulse shaper and 1 binary stage) 
SCHEMA LOGIQUE (Etage d'entrée et 1 diviseur binaire) 

Input protection used in: SF.F 25002,25003,25004 
Protection employée pour: 

E 

TG : Transmission gate 
Porte de transmission 

TYPICAL APPLICATION 
APPLICA TlON TYPIQUE 

Electronics organs 
Orgues électroniques 

Oscillator 
Oscillateur 

FO 

E 

F1 
SF.F 5009 F2 

~~ SF.F 5010 

Master tone generator 
Synthétiseur d'octave 

Fl1 
F12 

~~ VSS ~ ~ VSS 

r----
r----

E 

Data 
Donnée 

i 

Output 
Sortie 

SF.F 25002 

SF.F 25003 

SF.F 25004 ., 
SF.F 25002 

SF.F 25003 

SF.F 25004 

~ 

SF.F 25002, SF.F 25003, SF.F 25004 

E 

Q 

Key board 
Clavier 

E 

Next stage 
Etage suivant 

Vcc = 12 V 

-

---<> Filters 
Filtres 
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SF.F 25002, SF.F 25003, SF.F 25004 

TIMING DIAGRAMS 
DIAGRAMMES DES TEMPS 

Input A 
Entrée A 

Output Al 
SortieA1 

Output A2 
Sortie A2 

Output A3 
SortieA3 

Input 8 
Entrée 8 

Output 81 
Sortie 81 

Output 82 
Sortie 82 

Inputs C and D 
Entrées Cet 0 

Outputs C and D 
Sorties C et 0 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Suppl y voltage 
Tension d'alimentation 

Input leakage current 
Courant de fuite entrée·substrat 

High level input voltage 
Tension d'entrée à l'état haut 

low level input voltage 
Tension d'entrée à l'état bas 

Output ON resistance at high level 
Résistance de sortie à l'état haut 

Output ON resistance at low level 
Résistance de sortie à l'état bas 

High level output voltage 
Tension de sortie à l'état haut 

low level output voltage 
Tension de sortie à l'état bas 

Quiescent device current 
Courant d'alimentation au repos 

SF.F 25002, SF.F 25003, SF.F 25004 

Tamb = 25°C 

SYMBOlS 
SYMBOLES 

TEST CONDITIONS 
CONOITIONS DE 

MESURE 

Vil = 0 V 
V CC = 15 V 

V IH =15V 

V CC = 15 V 

Vcc = 12 V 

Vcc = 12 V 

SF.F 25002 
IOH = -0,5 mA 

rDS(on)H V
CC 

= 12 V 

rDS(on)l 

SF.F 25003,25004 

IOl = 0,5 mA 
VCC = 12 V 

SF.F 25002 

SF.F 25003,25004 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITE~ 

5 18 v 

-1 J.l.A 

9 V 

V 

1,5 kil 

1,5 kil 

kil 

SF.F 25002 11,2 V 

IOH = -0,5 mA 
V CC = 12 V 

SF.F 25003,25004 11,5 11.7 V 

IOl = 0,5 mA 
VCC = 12 V 

SF.F 25002 

SF.F 25003,25004 

Vcc = 12 V 

0,3 0,8 V 

0,3 0,5 v 

100 J.l.A 
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SF.F 25002, SF.F 25003, SF.F 25004 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Note 1) 

PARAMETERS SYMBOLS 
PARAMETRES SYMBOLES 

1 nput frequence F Fréquence d'entrée 

Input pulse width twc/lH 

Largeur de l'impulsion d'entrée twc/lL 

Propagation delay time 
t pHL 

Temps de propagation t pLH 

Transition times tTHL 
Temps de transition tTLH 

NOTE 1 : 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

OC 1 

500 

Sl 150 

Output 
Sortie S2 200 

S3 200 

100 

These specifications apply for R L = 1 Mn, CL = 10 pF and input rise and fall times = 20 ns 

UNITS 
UNITES 

MHz 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

Ces spécifications sont valables pour R L = 1 Mn, CL = 10 pF et pour des temps de croissance et de décroissance à l'entrée =20 ns 

DYNAMICAL WAVEFORMS 
FORMES D'ONDES DYNAMIQUES 

Input 
Entrée 

S output 
Sortie S 
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Ex ESM 302 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Type Package 
BOÎtier 

SF.F 25016 E CB·79 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERALE 

Operating free-air 
temperature range 

Gamme de température 
de fonctionnement 

O°C, +70°C 

The SF.F 25016 is a rythm generator realized with 
C-MOS technology. 

1 out of 16 rythm can be selected, via 4 binary coded 
input. 

32 elementary beats are provided, the reset count can be 
mask programmed to 24 (3/4) or 32 (4/4) for each 
rythm. 

Reset input and down·beat pulse are given on a common 
1/0 terminal. 

8 output are available, each of the m can be mask pro­
grammed for: 

positive logic or negative logic 

50% or 100% dut Y cycle (cloked or not) 

either P channel open drain, or N channel open drain, 
or real complementary low impedance output buffer. 

Open drain output are specially useful to expand the 
number of rythm by "Or Wiring" of several 25016 with 
different coding. 

~lHOMSON-CSF 
DfVISION SEM~ONOUCIEUI'lC, 

~ 

SF.F 25016 E 

ORGAN RYTHM GENERATOR 
GENERATEUR DE RYTHME POUR ORGUE ELECTRONIOUE 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

Supply voltage Input voltage 
Storage temperature Tension d'alimentation Tension d'entrée 
Température de stockage 

VOO - VSS min. max. 

-55°C, +125°C 5 V, 15 V VSS VOO 

Le SF.F 25016 est un générateur de rythme réalisé en technolo· 
gie C·MOS. 

Choix d'un rythme parmi 16 à l'aide de 4 entrées codées en 
binaire. 

La séquence comporte 32 temps élémentaires, tous utilisés pour 
les rythmes 4/4 ; pour les rythmes 3/4 la séquence est reitérée 
après 24 temps seulement. 

Une entrée "reset" et la sortie cadence ("down·beat") partagent 
la même broche du boÎtier. 

On dispose de 8 sorties programmables par masque comme suit: 

- logique positive ou négative 

- facteur de forme 50% ou 100% 

- buffer de sortie : MOS canal P drain ouvert, MOS canal N 
drain ouvert ou complémentaire s:ymétrique à basse impé· 
dance. 

Les sorties drain ouvert sont particulièrement utiles pour étendre 
la capacité en nombre de rythme par mise en parallèle de plu­
sieurs 25016 possédant un code interne différent. 
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SF.F 25016 E 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package CB·79 
BOÎtier 
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Top view 
Vue de dessus 

A4 16 Aï 

A8 A1 

58 54 

57 53 

5F.F 25016 

56 52 

55 51 

R* V55 

Horloge 8 9 V DD 

VDD 
V+ H (High level) 

(Etat haut 
V55 

V- L (Low level) 
(Etat bas} 

VDD - V55 From 5 to 15 V 
De5à15V 

5pecifica~ion of paran:~ters apply for: V _ V = 12 V ± 5% 
Les parametres sont spécifIes pour DD 55 

R* 

External reset 
Prépositionnement externe 

--D-
V+ 0 0 

Down beat output 
Sortie cadence 

External reset input/down-beat output 
Entrée prépositionnement externe/sortie de cadencement 
Rythm code 
Entrée codée du rythme 
Instrument output 
Sortie instrument 



SF.F 25016 E 

:LECTRICAL CHARACTERISTICS 
-:ARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Specifications of parameters apply for. V _ V = 12 V ± 5% 
Les paramètres sont spécifiés pour . DO SS 

CI) TEST CONDITIONS 
!Il"" COND/TIONS DE ...J-.J 

PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES CIl CCI 

:::;~ Vo V DD >-).. 
!Il'" IV) IV) 

Suppl y current 
Output 

100 
open 12 Courant d'alimentation Sortie 

ouverte 

IIH VI = 15 V 15 
1 nput cu rrent (1) 
Courant d'entrée 

III VI =OV 15 

V IH 12 
Input level min 

Niveau d'entrée 
Vil 12 
max 

low level output current 
(P channel open drain) 

IOl 0 12 
Courant de sortie à l'état bas 
(Canal P drain ouvert) (1) 

Low level ROfl (N channel 
Jpen drain or C-MOS buf-
'er) 

Ronl 1 12 
'1ésistance passante à l'état bas 
'canal N drain ouvert ou buf, 
"erC-MOS) (1) 

H igh level output current 
(N channel open drain) 

IOH 12 12 
Courant de sortie à l'état 
haut (canal N drain ouvert) 

H igh level Ron (P channel 
open drain or C-MOS buf-
fer) 

RanH 11 12 
Résistance passante à l'état 
haut (canal P drain ouvert ou 
ouffer C-MOS) (1) 

low level current down-
beat output 

IOl 12 12 
Courant à l'état bas de la 
sortie cadence 

High level Ron (down 
beat-reset, P channel open 
drain) 

11 12 ?ésistance passante à l'état RonH 
'aut de /a sortie (Canal P drain 
lU vert cadence prépositionne-
7ent) 

1) "Oown-beat/reset" (input/output excepted) 
Entrée/sortie "cadence/remise à zéro" exceptée 

VALUES 
VALEURS CI) 

~~ 
'-55°C 25°C 125°C z~ 

:>:::> 
min. typo max. min. typo max. min. typo max, 

2,5 5 mA 

10 pA 

-10 pA 

8 V 

4 V 
--f-, 

-10 pA 

250 500 n 

10 pA 

250 500 n 

20 50 pA 

250 500 n 
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SF.F 25016 E 

TYPICAL WAVEFORMS 
FORME DES SIGNAUX 

Reset 
Prépositionnement ~--------------------------~------

Clock 
Horloge 

Forced by reset 
R* -- Forcé par le prépositionnement 

EXEMPLE OF A CODED RYTHM 
EXEMPLE D'UN RYTHME CODE 

Time points 
Temps élémentaires 

Code X 
Code 

2 3 

X 

Down-beat 
Impulsion de cadence ~ 

4 1- - - - - -116, 32 ~~ 241 

X X 

POSSIBLE OUTPUT WAVEFORMS 
FORMES D'ONDES POSSIBLES EN SORTIE 

Apply for ail types: P channel open drain, N channel open drain, C-MOS buffel 
Applicable pour tous les types: Canal P drain ouver!, canal N drain ouvert, buffer C-MOS 

(r-) 

(50%) 

(r) 

(100%) : 

(-) 

(50%) 

(-) 

(100%): 

Normal output 
Sortie normale 
50% dut y cycle 
Facteur de forme 

1 

1 

Normal output H i 
Sortie normale ~ 
100% dut y cycle L i '1--___ ----' 
Facteur de forme 1 

1 

1 nverted output H : 
Sortie in versée 
50% dut y cycle 
Facteur de forme 

1 
1 nverted output H' 
Facteur de forme ~ 
100% dut y cycle 1 

Facteur de forme 

P channel open drain 
Canal P drain ouvert 

V+ 

N channel open drain 
Canal N drain ouvert 

V+ 

Output types 
Types de sorties"P", "N", "C" 

4/5 
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'----...-__ S 

V-
High level high impedance state 
Etat haut à haute impédance 

Low level high impedance state 
Etat bas à haute impédance 

Buffer C-MOS 
Buffer C-MOS 

V+ 

No high impedance stat. 
Pas d'état haute impédance 



RYTHM SELECTION 
SELECTION D'UN RYTHME 

SF.F 25016 E 

The following binary code must be provided on A inputs to select code rythm (positive logique) 
Les entrées doivent être suivant le code suivant pour sélectionner chaque rythme 

3LOCK DIAGRAM 
;CHEMA LOGIQUE 

Rythm 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
0 

-
A8 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
H 

CODE 

A4 tG Al 

H H L 
H L H 
H L L 
L H H 
L H L 
L L H 
L L L 
H H H 
H H L 
H L H 
H L L 
L H H 
L H L 
L L H 
L L L 
H H H 

VOD VSS 
- -- - - - - - - - -0 -0-

Clock input 
Entrée d'horloge 

Reset 
répositionnement 

'own-beat 
Cadence 

L 
Mask programmable 
Programmable par masque 

Input and 
reset(*) 

logic 
Logique 

d'entrée et de 
prépositionnement 

Al A2 A3 A4 

1 nternal clock 
Horloge interne 

256 bit ROM 2 (*) 

256 bit ROM 8 (*) 

r J~ -, 1 

1 1 

~Sl 
1 

1 0 S2 

1 2> S3 
Dut y cycle logic 1 
Logique de facteur 0

1 
S4 

Je forme 0 S5 

1 

o S6 
1 

o S7 
1 

S8 
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SFF 25066 f ,SF.F 25068 E 
SF.F 25086 E , SFF 25088 E 

ORGAN RYTHM GENERATOR 
GENERATEURS DE RYTHME POUR ORGUE ELECTRONIQUE 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Type Package 
BOÎtier 

SF.F 25066 E CB-79 

SF.F 25068/86 E CB-181 

SF.F 25088 E CB-180 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERA LE 

Operating free-air 
temperature range 

Gamme de température 
de fonctionnement 

O°C, +70°C 

O°C, +70°C 

O°C, +70°C 

The SF.F 15066,68,86,88 are rythm generators, reali­
zed with C-MOS technology. 

1 outof6 (SF.F 25066,68) or8 (SF.F 25086,88) rythm 
can be selected or mixed (Internai "ORING"). Acces is 
direct (without binary coding) and, in case of mixing the 
lenght of the sequence is dermined by the shorter one. 

16 elementary beats are provided, the reset count can be 
mask programmed to 12 (3/4) or 16 (4/4) for each 
rythm. 

Reset input and down-beat pulse are given on a common 
1/0 terminal. 

On chip tempo oscillator is provided. Its frequency is ad­
justable by an external RC network. 

6 (SF.F 25066,86) or 8 (SF.F 25068,88) outputs are 
available, each of them can be mask-programmed for 
50% or 100% dut Y cycle. 

Outputs are made with P channel open drain MOS tran­
sistor, a\\owing or-wiring. 

Storage temperature 
TempératuffJ de stockage 

-55°C, +125°C 

-55°C, +125°C 

-55°C, +125°C 

Supply voltage 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

Input voltage 
Tension d'alimentation Tension d'entrée 

VOO - VSS min. max. 

5V, 15 V VSS VOO 

5 V, 15 V VSS VOO 

5 V, 15 V VSS VOO 

Les SF. F 25066, 68, 86,88 sont des générateurs de rythme, réa­
lisés en technologie C-MOS. 

Choix d'un rythme parmi 6 (SF.F 25066,68) ou parmi 8 (SF.F 

25086,88) séparés ou mélangés par une sélection directe (non 
codée). En cas de mélange, le rythme le plus court impose sa 
cadence. 

La séquence comporte 16 temps élémentaires, ils sont tous uti­
lisés pour les rythmes 4/4 : pour les rythmes 3/4 la séquence est 
réitérée aprés 12 temps seulement. 

Une entrée "reset" et la sortie cadence ("down-beat") partagent 
la même broche du bOÎtier. 

L'oscillateur de synchronisation du tempo est intégré et ne né­
cessite qu'un réseau RC extérieur pour l'ajustement de la cadence. 

On dispose de 6 (SF.F 25066,86) ou 8 ISF.F 25068,88) sorties 
dont la forme d'onde peut être programmée par masque à un 
taux de remplissage de 50% ou 100%. 

Réalisées à l'aide de transistors MOS à canal P "drain ouvert", 
les sorties peuvent être câblées en parallèle, bOÎtier à bOÎtier, pour 
une extension de la capacité en nombre de rythmes. 

77 - 28 1/8 
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SF.F 25066 E, SF.F 25068 E, SF.F 25086 E, SF.F 25088 E 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package 
BOÎtier 

RS4 

RS5 

RS6 

01 

02 

R* 

Package 
BOÎtier 

RS4 

RS5 

RS6 

RS7 

01 

02 

03 

R* 

2/8 
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CB-79 

RS3 

RS2 

RSl 

06 

05 

04 

VSS 

CB-18l 

RS3 

RS2 

RSl 

RSO 

06 

05 

04 

VSS 

VOO 

Package CB-18l 
BOÎtier 

RS3 

RS2 

RSl 

07 

06 

05 

04 

VSS 

Voo 

Package CB-180 
BOÎtier 

RS3 

RS2 

RSl 

RSO 

NC 

07 

06 

05 

04 

R* VSS 

RC VOO 



SF.F 25066 E, SF.F 25068 E, SF.F 25068 E, SF.F 25088 E 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

'" TEST CONDITIONS 
<Il~ CONDITIONS DE ...J..,J 

PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES alQ) 

;:E::!; Vo VDD )-:>. 
<Il'" (V) (V) 

Output 
Sypply current IDD 

open 12 
Courant d'alimentation Sortie 

ouverte 

IIH VI = 15V 15 

1 nput current 
Courant d'entrée 

Note 1 

III 
VI = 0 

15 
(note 2) 

low level output current 
Tension de sortie à l'état bas IOl 0 12 

Note 1 

low level current down-
beat output 
Courant de sortie-cadence IOl 12 

à l'état bas 

High level output current 
IOH 11,5 12 

Tension de sortie à l'état haut 

High level Ron 
EtathautRon 

RonH 12 

Input high level V IH Entrée état haut 12 

Note 2 min 

Input low level 
Vil 12 Entrée état bas 

Notel: Down -beat/reset -- Input/output excepted 
Sortie-cadence/remise à zéro - Entrée/sortie exceptée 

Note 2 : Unselected state 
Etat désélecté 

VALUES 
VALEURS '" ~~ 

-55°C 25°C 125°C z~ 
:::>:::> 

min. typo max. min. typo max. min. typo max. 

2,5 5 mA 

10 /lA 

-100 /lA 

10 /lA 

20 50 /lA 

1 +2 mA 

250 500 n 

8 V 

4 V 
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SF.F 250~6 E, SF.F 25068 E, SF.F 25086 E, SF.F 25088 E 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

(Note II 

TEST CONDiTIONS VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS CONDITIONS DE 

VDD 
VALEURS UNITS 

PA RA ME TRES SYMBOLES MESURE UNITES 
(Vi min. typo max. 

For 1 Hz down-
Clock frequency F beat cycle 

12 1 kHz Fréquence d'horloge Cycle sortie-cadence 

External resistor 
Résistance externe 

External capacitance 
Capacité externe 

Minimum reset pulse width 
Largeur minimale de /'impulsion de 
remise Il zéro 

TYPICAl WAVEFORMS 
FORMES D'ONDES TYPIQUES 

1 

pour 1 Hz 

R 

C 

twH(RI 

12 10 100 kn 

12 104 106 pF 

12 10 ilS 

Reset ~ 
Remise Il zéro 1 ..... -+------T�-----r-----I-----+---+--~-----t,--

1 1 1 1 ) ) 1 1 1 
1 1 1 2 1 3 1 1 16 or 12 1 1 1 1 2 ) 

-- _1 __ - __ +_ - -----t- -- - -+--- - --1-- ~- - -1- - ...J---f- - - - --r---
Cadence 1 1 1 1 ) ) 1 1 1 

1 1 1 1 : 1 1 1 ) 
) 1 ) ) 1 1 1 1 ) 

JI ) ) ) 1 ln 1 1 ) ) 1 1)) 
Down-beat )) 1 : 1 ) : 
Sortie·cadence 1 1 ) ) ) 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 
Coded rythm 1 1 1 1 1 1 
Rythme codé 1000/, 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 :J 1 1 L___ _ ___ J : L __ 

Beat 

Dut Y cycle 
1 1 1 

1 1 1 1 1 Output 
Sortie Facteur de forme 

4/8 
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GENERAL BLOCK DIAGRAM 
SCHEMA LOGIQUE GENERAL 

SF.F 25066, SF.F 25068, SF.F 25086, SF.F 25088 

------- -- - ---- ----------- --------------1 

Reset 
Remise Il zéro 

Oown-beat 
Sortie-cadence 

(Note 1) 

R* 

, 
1 , 
1 
1 , 
1 
1 , 
1 
1-

RS1 
or 

RSO 

1 

1 , 

Rythm select 
switch r < 1 H2 

100 "A tvP· i J 
1 
1 

Contacteur de 
sélection de rythme 
r<l kf! 

l
rr,: 

INPUT RS1 to RS6 
ENTREE RSl Il RS6 \ : 

~~ RSa ~ RS7 V- = VSS 

SF.F25066: P=6;N=6 
SF.F25086: P=8;N=6 

P 

4 stage 
adress counter 

Compteur d'adresse 

Internai clock 
Horloge interne 

~uty cycle logic 
'--__ +-_-+ ___ --<:/...., LI n09n~iqUe facteur de forme 

1 
1 

+' 
V = VOO 

o 
1 

o 
V- =: VSS , , 

1 
1 
1 

01'~~ 00 , 

to 
à , , 
1 

, 
06, ~~ 07 

1 , 
Any rythm selected 1 

__ _ A~m::.i'!.:.."!!::!0..n;::!..é,!:t!. _ _____________ ! 

to 
à 

RS6 
or 

RS7 

Closed = Selected 
Fermé =Sélecté 

V+ = VOO 

~~~I~ I~~~ and dut Y u; 
Signaux provenant de la - , 
ROM et de la logique du , 
facteur de forme --il i if, 
OUTPOUT 01 to 06 
SORTIE 01 à 06 

or 00 to 07 
ou à 

SF.F 25068 
SF.F 25088 

P=6;N=8 
P=8;N=8 

: Load [ 
, Charge 

1 , 
1 
1 
1 
1 

Notel: When no rythm is selected an internai reset is automatically provided 
En l'absence de sélection, le circuit est automatiquement positionné en position de remise à zéro. 
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SF.F 25066, SF.F 25068, SF.F 25086, SF.F 25088 

RYTHM PATTERN SELECTION CHART 
TABLEAU DE CODAGE DES RYTHMES 

* Available with SF.F 25068/88 only 

RYTHM: 1 ENABLE INPUT NUMBER 

Output =- Time points 
>~ Pin (1 nstrument) ... (.) 

2 3 4 5 6 7 8 9 ::J> 1 10 11 12 13 14 ou 

* 
* 
RYTHM: 2 ENABLE INPUT NUMBER 

Output =- Time points 
>~ Pin (Instrument) ... (.) 
::J> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ou 

* 
* 
RYTHM:3 ENABLE INPUT NUMBER 

Output =- Time points 
>~ Pin (1 nstrument) ... (.) 

::J> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ou 

* 
* 

Note (1) : Dut y cycle is related to each particular output and has to be the same wathever is the selected rythm 
Le facteur de forme est caractéristique de chaque sortie, il doit donc étre indépendant du rythme séJecté. 

6/8 
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SF.F 25066, SF.F 25068, SF.F 25086, SF.F 25088 

RYTHM PATTERN SELECTION CHART (following) 
TABLEAU DE CODAGE DES RYTHMES (suite) 

*Available with SF.F 25068/88 only 

RYTHM: 4 ENABLE INPUT NUMBER 

Output 
:: Time points 
>~ Pin (Instrument) "'u 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ~> 1 ou 

* 
* 
RYTHM: 5 ENABLE INPUT NUMBER 

Output 
:: Time points 
>~ Pin (Instrument) "'u 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ~> 1 Ou 

* 
* 
RYTHM:6 ENABLE INPUT NUMBER 

Output 
:: Time points 
>~ Pin (Instrument) "'u 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ~> ou 

* 
* 

Note (1) : Dut y cycle is related to each particular output and has to be the same wathever is the selected rythm. 
Le facteur de forme est caractéristique de chaque sortie, il doit donc {}ue indépendant du rythme sélecté. 

15 

15 

15 

/4 

16 

/4 

16 

/4 

16 
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SF.F 25066, SF.F 25068, SF.F 25086, SF.F 25088 

RYTHM PATTERN SELECTION CHART (following) 
TABLEAU DE CODAGE DES RYTHMES (suite) 

RYTHM:7 ENABLE INPUT NUMBER 

Output ::: Time points 
>~ Pin (1 nstrument) .... '" 2 3 4 6 7 8 :3> 1 5 ou 

* 
* 
RYTHM :8 ENABLE INPUT NUMBER 

Output 
::: Time points 
>~ Pin (1 nstrument) .... '" 2 3 4 5 6 7 8 :3> 1 OU 

* 
* 

*Available with SF.F 25088 anly 

9 10 11 12 13 14 

9 10 11 12 13 14 

Note (1) : Dut y cycle is related ta each particular output and has ta be the same wathever is the selected rythm. 
Le facteur de forme est caractéristique de chaque sortie, il doit donc etre indépendant du rvthme sélecté. 
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Development Circuits 
Circuits en Développement 
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PAGE 
PAGç 

485 

487 

DEVELOPMENT CI RCUITS 
CIRCUITS EN DEVELOPPEMENT 

FUNCTION 
FONCTION 

Stereo amplifier 2 x 20 W for car radio 
Amplificateur stéreophonique pour auto­
radio, 2 x 20 W 

Switch mode power supply control 
Commande d'alimentation à découpage 

TYPE 
TYPE 

TDA 1099 

TEA 1001 

PACKAGE 
BOITIER 

CS-l73 

CS-2l5 

• 
483 



Case 
BOÎtier 

CB-173 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 

Input 1 n......-.I 
Entrée 1 "" ··ll--~·-+--I 

1 nput 2 ~ .... ----4~-4 
Entrée2 ~ 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PRINCIPALES 

Supplyvoltage - _____________ +9V ~t +20V 
Tension d'alimentation 

Output current - - - - - - - - ___ - - - ± 3,5 A 
Courant de sortie 

Output power - - - - - - - - - - - - - - - 1 Q W typical 
Puissance de sortie 

Thermal limitation 
Limitation thermique 

Protected against load short circuits 
Protection contre les court-circuits de la charge 

~THOMSON-CSF 
DMSIC::N SEMICONDUCTEURS 

~ 

typique 

TOA1099 
ESM 620 

CAR AF STEREO AMPLIFIER 
AMPLI BF STEREO AUTO-RAOIO 

(by chanel) 
(par voie) 

Tab is connected to substrat 
Ailette reliée au substrat 

2 X 1QW 

1 kHz 
10% 
2n 
14,4 V 

78 -41 1/1 
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Case CB-215 
BOÎtier 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 

Unregulated 
220 V Non régulée 

Current measure 

Transformateur 
auxiliaire pour 
le démarrage 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PRINCIPALES 

Direct power transistor driving 
Commande directe de la base du transistor de puissance 

+300 V 

Output current - - - - - - - - - - - - - ± 2 A 
Courant de sortie 

Automatic control of base current 
Réglage automatique du courant base 

Fully protected 
Protection totale 

Power package (17 pins) 
BOÎtier de puissance (17 broches) 

~THOMSON-CSF 
O'V1SIClN SEMICONDUCTEuRS 

~ 

TEA 1001 
ESM 463 

SWITCH MODE POWER SUPPL Y CONTROL 
COMMANDE D'ALIMENTA TlON A DECOUPAGE 

Tab is connected to substrat 
Ailette connectée au substrat 

HF transformer 
Transformateur HF 

1 1 

Output 
Sortie 

I~ l , 
1 
1 

• 

Switching transistor 
Transistor de commutation 

78 -41 1/1 
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Packages 
BOÎtiers 
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CS -102 1 

DO- 35 ~ 

F 80 
1 

CS - 11 , TO - 99 

F - 101 

CS - 3 

CS -115 ~ TO-l00 

F - 95 

CS -176 ~ 
CS -128 , TO - 101 

F - 96 

CS -178 .- CS - 16 11 TO -126 

F -123 

CS -161 ! 
CS -117 

TO -220 AS 

F -138 
, 
1.// 

il 

CS - 97 

Il TO- 92 

F -129 S 

CS - 203 il TO - 202 

CS - 85 1 F 44 

CS - 116 • F -124 

CS - 4 

~ TO- 72 
F 31 

CS - 98 

~ F -116 

CS - 7 

TO- 39 

Ji F 59 

CS - 106 

CS -129 ~ 

CS - 107 
CS - 2 
TO -116 ~ F -105 l' 
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CB - 79 

F -117 

CB -179 

CB - 21 

CB -108 

CB -108 + M 

CB -109 

1 

CB -155 

CB - 206 

CB - 99 

CB -174 

CB -135 

CB -181 

"", 

~ 

ffi/I!If 

,." 

rfIl! ' , 

.p 
Iiiif' 

,;o:~ ~~ 

~I 1--: -.1 
lU 

-..... ~,' 
J' . " 

~ 

CB -180 

CB - 68 

F - 118 

CB -132 

F -144 

CB - 19 

TO - 3 

F 24 A 

CB -158 

F -169 A 

CB -173 

CB - 215 

~.
~'~' 

/ . ! 

1 
(II 

• 
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-!---,,...J-,--'--~--I-----'----'--r- r 

--1 

~ ... g~~8' .1 77 mali 

~~::::::I 
r----__ l:....'_-,- -{y- - - "J 

CEl 

p," 
Brochoge 

18 A 4 
4\870 

02 
533-

i 
• 
1 

1270m," 

l 

.. 0453 
495 

00407 
0508 

BOd,., (-7 
Embo .. 8-12 TO-72 \ TO-72 1 F 31 

Packages 
BOÎtiers 

14Ptns 
14 Broches 

CB-2 

SESCOSEM 

1 

(8-4 

SESCOSEM 

Poo 
Brochage 

5 J 10 

1 Bo""e' (-23 
Emba" 8 -33 

CEl 1 

, --
1 

10,16 
11TI 

1512 
1663 

1 , 

0356 
406 

-->?!UL 
9,39 

'1 J 

" 05,84 

, 
TO-l00 

JEDEC 

-1 Cont~cl_oreo 
Foce d OPPUI--"" 

064 
-088 ~

--li' ---1 r t~: 

~~: ....... ~~: ~(..., g~~ 

?p-l4 

50T-32 

TO-126 

10 PIns 
10 Broches 

(8-3 

5ESCOSEM 

30utPUI5 
3 Sorties 

(8-16 
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SOT-57 

MP 181 

CE. 

494 

Packages 
BOÎtiers 

l.4Plni 
14 Broches , 
C8-21 

16P,nl 
16 Brochet , 

C8-79 
SESCOSEM 

D'N 

CE' 

CJ 
p" 
Srod'oge 

80;1,., 8-10 
Embase (-7 

CE' 

30.1 
32,6 

~ 254 

L 

0453 
495 

" 0.407 
0.508 

2" Pins 
2"8roches , 

C8-68 
SESCOSEM 

2P,ns 
2 Bro(hes , 

C8-85 
SfSCOSEM 



i 

1 

Pin 
8roc~oge . 

5.33 

12. 

(2) 4.45 

5.20 

Packages 
BOÎtiers 

, ~::::: ~~~~ ::I:~tles 
~iF~11~6-

8 Pins 
88roct-..H 

, 
C8-98 

5ESCOSEM 

[-D"I-N_~-~'ll'_SO_T-_5_4~_,_~, ____ ~3_=~U 
.~E ~ _L TD~ ~:_2_L.. ___ ~L ___ ~_.L.._~_~_~_:f_7M ...... CEl JEDEC 1 SITElESC L _____ .-L ____ L.. ___ -L ____ ~ ____ ~ 

1 
1 

l ,-~ 

1173 ma. 

l ' 

1 Dalum QJ . l , 1 

Repete OU" 17 

1 

... 19.9 2h~le\:M3 j 
2"ou\ 

JEDEC 

14 Pms 
148roches , 

C8-99 

- -, 
, 

-1 [DO~35J : ~[F80r C8-102 
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Sud-Est 

• Thomson - CSF 
Division Sescosem 
38120 Saint-Egrève 
Tél: (76) 75 - 81 - 12 Telex: 204780 

• Thomson - CSF 
Division Sescosem 
50, rue Jean Pierre Timbaud 
BP 5 - 92403 Courbevoie 
Tél: (1) 788-50-01 Telex: 610560 

Sud 

• Thomson - CSF 
Division Sescosem 
15, Av. Camille Pelletan - 13602 Aix en Provence 
Tél: (42) 27 - 98 - 15 Telex: 410665 

Notre réseau de distribution 

Région parisienne 

• Codirel (Codicom) 
105, rue Sadi-Carnot - 93170 Bagnolet 
Tél :(1) 361-49-99 

• Diel (Codicom) 
73, Av. Pierre Larousse - 92240 Malakoff 
Tél: (1) 656 - 70 - 44 

• Gedis 
165-167, rue Jean Pierre Timbaud 
92400 Courbevoie 
Tél :(1) 788-50-13 

• Gedis 
53, rue de Paris - 92100 Bou logne 
Tél: (1) 604- 81 -70 Telex: 270191 

Ouest 

• Gedis 
Neuillé le Lierre 
37380 Monnaie 
Tél : (47) 52 - 96 - 07 

• Ouest Composants 
5, rue Lesage 
35000 Rennes 
Tél: (99) 36 - 00 - 58 

• Side (Codicom) 
Résidence Front de Seine 
41, quai du Havre - 76000 Rouen 
Tél: (35) 98 - 22 - 99 

Nord 

• Side (Codicom) 
34, avenue Robert Schuman 
C2 résidence de l'Europe - 59370 Mons en Barceul 
Tél: (20) 04 - 75 - 08 

Midi-Pyrénées 

• Sodimep 
8, Avenue Léon Viala - 31400 Toulouse 
Tél: (61) 52 - 01 - 21 Télex: 530171 

1 er Septembre 1978 

Est 

• Codirel (Codicom) 
Rue du Grand Véon - 10000 Troyes 
Tél: (25) 82 - 17 - 43 

• Selfco 
31, rue du Fossé des Treize - 67000 Strasbourg 
Tél: (88) 22 - 08 - 88 Telex: 890706 

Sud-Ouest 

• Aquitaine Composants 
30, rue Denfert-Rochereau 
BP 38 - 33401 Talence Cedex 
Tél: (56) 80 - 24 - 70 Télex: 550696 

• Aquitaine Composants 
"Le Moulin Apparent" 
Route de Paris - 86000 Poitiers 
Tél: (49) 88 - 60 - 50 

Centre 

• Auverlec 
Z.I. - 2, rue de l'industrie - BP 2 
63800 Cournon d'Auvergne 
Tel: (73) 92 - 14 - 77 Telex: Gotelec 390926 

• Sedre 
27, rue Voltaire - 42100 Saint-Etienne 
Tél: (77) 32 - 80 - 57 Telex: 300953 

Rhône-Alpes 

• Sedre 
21, Avenue de la Plaine Fleurie - 38240 Meylan 
Tél: (76) 90.71.18 Télex :980936 

• Sedre 
10 & 12, rue Jean Bourgey - 69100 Villeurbanne 
Tél: (78) 68 - 30 - 96 Telex: 370461 

Côte d'Azur 

• Dimel 
Le Marino - Avenue Claude Farrère - 83100 Toulon 
Tél: (94) 41 - 49 - 63 Telex: 430093 

Provence 

• Sud Composants 
Traverse de la Caransane, Les quatre Saisons 
La Valentine, 13011 Marseille 
Tel: (91) 43-21-84 Telex :401213 
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Zentrale : München 

• Thomson-CSF GmbH 
Bereich Halbleiter Sescosem 
Fallstrasse 42, 8000 München 70 
Tel: (89) 76-751 Telex: 05-22916 

Geschaftsstellen 

Berlin 

• Thomson-CSF GmbH 
Emser Strasse 2,1000 Berlin 31 
Tel: (030) 861 -70-17 Telex: 1 85425 

Frankfurt 

• Thomson-CSF GmbH 
Rennbahnstrasse 6, 6000 Frankfurt 71 
Tel: (0611) 67-70-75/76 Telex: 413059 

Hamburg 

• Thomson-CSF GmbH 
Bilser Strasse 9, 2000 Hamburg 60 
Tel: (040) 5-11-97-14 Telex: 215403 

(040) 5-11-97-03 

Distributer 

Berlin 

• RTG Distron 

1 September 1978 

Hannover 

• Thomson-CSF GmbH 
Eichstrasse 43, 3000 Hannover 
Tel: (0511 \ 1-23-51/52 

Kain (Aussenstelle Siegburg) 

• Thomson-CSF GmbH 
Kaiserstrasse 94,5200 Siegburg 

Telex: 922306 

Tel: (02 241) 6-23-55 Telex: 8 89510 

Nürnberg 

• Thomson-CSF GmbH 
Bessemerstrasse 16,8500 Nürnberg 
Tel: (09 11) 56-30-81/82 Telex: 623361 

Stuttgart 

• Thomson-CSF GmbH 
Rosenbergstrasse 184, 7000 Stuttgart 1 
Tel: (0711) 63-83-44/45 Telex: 721 718 

Hannover 

Postfach 100208, Behaimstrasse 10, 1000 Berlin 10 
• Elektronik-Distributer DITTHA 
Südfeldstrasse 7,3000 Hannover 91 

Tel: (030) 342 1041-45 Telex: 185478 

Bremen 

• A + B Electronic 
Ingolstiidter Strasse 1-3,2800 Bremen 
Tel: (04 21) 3-89-41 Telex: 2 44 363 

Dortmund 

• RTG E. Springorum KG 
Bronnerstrasse 7, 4600 Dortmund 
Tel: (02 31) 5-49-51 Telex: 822534 

Frankfurt 

• Spoerle Electronic 
Otto-Hahn-Strasse 13,6072 Dreieich b. Ffm. 
Tel: (06 103) 30-41 Telex: 417972 
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Tel: (05 11) 45-861 Telex: 922356 

München 

• Metronik GmbH 
Kapellenstrasse 9, 8025 Unterhaching 
Tel: (089) 6-11-40-63 Telex: 529524 

Nürnberg 

• semtech GmbH 
Hallerweiherstrasse 5, 8500 Nürnberg 
Tel: (09 11) 83-10-03/4/5 Telex: 623960 

Stuttgart 
• "elecdis" Ruggaber GmbH, Co. KG 
Hertichstrasse 41, 7250 Leonberg-Eltingen 
Tel: (07 152) 4-70-81 Telex: 7 24 192 



• Thomson·CSF Components and Materials L TD 
Ringway House, Bell Road 
Daneshill, Basingstoke, Hants 
RG2400G 
Tel: 0256 29155 Telex: 858 865 

Distributors 
1 September 1978 

• Barlec L TD 
219 London Road, East Grinstead, Sussex 
Tel: 0342 24383 Telex: 957051 

• A Marshalls (London) L TD 
Kingsgate Hse, Kingsgate Place, London N.W. 6 
Tel: 01 6240805 Telex: 21492 

• Lock Distribution 
Neville Street, Middleton Road, Oldham, Lancs 
Tel: 061 6520431 Telex: 669 971 

• OMNI Components L TD 
59 Vastern Road, Reading, Berks 
Tel: Reading 594834 Telex: 848907 

• Semiconductor Specialists (UK) L TD 
Premier Hse, Fairfield Rd, Yiewsley 
W. Drayton, Middx,UB7 8EX 
Tel: 089 5446415 

• Phoenix Electronics (Portsmouth) L TD 
139·141 Havant Road, Portsmouth. Hants 
Tel: 07018 73441 Telex: 86427 

• Spenco Electronics (phoenix) L TD 
79. Carron Place. East Kilbride, Scotland 
Tel: 0355236311 

• Woolley Components L TD 
Tudor Road, Broadheath Imd Estate. 
Altrincham, Cheshire WA 14 5RZ 
Tel: 061 941 1911 Telex: 669735 

• 
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• Thomson-CSF Componenti S_P.A • Ufficio Vendite Roma 
Direzione Commerciale, 20125 Milano Via M.-Gioia 72 00193 Roma Lungotevere Dei Mellini 45 
Tel:02/6884141 (5Iinee) Telex :36301 Ducati Tel: 06/312722-353005 Telex: 61173 Telonde 
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Distributori 

1 Settembre 1978 

Lombardia 

• Garavaglia Rappresentanze 
Via Le Lazio 27,20135 Milano 
Tel: 02/582457 - 02/576102 

Liguria 

• Dott. Wolfredo Jon Tonel 
Via G. Barbareschi 231,16149 Genova/Sampierdarena 
Tel: 010/267790 

Tre Venezie 

• Veco SAS 
Via Avenale,15 31033 Castelfranco Veneto (Treviso) 
Tel: 0423/485402 

Emilia - Toscana - Marche 

• Libra SRL 
Via Torino 15 
40068 San Lazzaro Di Savena (Bologna) 
Tel: 051/460130 

Lazio - Italia Meridionale 

• 2B Electronica 
Via Pasquale Fiore 28/30,00167 Roma 
Tel: 06/6221942 - 06/6222432 



Austria 

• Transalpina . 

• Thomson-CSF 
Division Sescosem 
Service Export 
50, rue Jean-Pierre Timbaud 
92403 Courbevoie 
Tel: (1) 788-50-01 Telex :610560 

Local distributors 
1 December 1978 

Italy 

• Thomson-CSF Componenti 
Postfach 69,1103 Wien-Südbahnhof 
Tel: (2??)-72-51-86 Telex: Inland 12717 

Direzione commerciale, Ufficio Vendite et Deposito 
20125 Milano, Via M.-Gioia, 72 

Belgium and Netherlands 

• Thomson S_A. 
363, avenue Louise B-l050 Bruxelles 5 
Tel: (2)-648-64-85 Telex: 23113 

Netherlands distributor 

• Compagnie Générale d'Electricité 
Koninginnegracht 64 La Haye 
Postbus 1860 La Haye 
Tel: (70)-60-88-10 Telex: 31 045 

Denmark 

• Scansupply 
20, Nannasgade.- D K 2200 Copenhague 
Tel: (01)-83-50-90 Telex: 19037 

Finland 

• OY Sufra AB 
Ruusulankatu 20 A 12 - 00250 Helsinki 25 
Tel: (0) 490 - 931 - (0) 490 - 137 
Telex: 12-3333 Sufra-Helsinki 

West Germany 

• Thomson-CSF GmbH 
8000 München 70 - Postfach 701 909 
Tel: (089) 7675-275 Telex: 5 22 916 

Great Britain 

• Thomson-CSF Components and Materials L TD 
Ringway House - Bell road 
Danneshill Basingstoke - Hants 
RG24 - OQG 
Tel: (0256)-29155 Telex: 858865 

Tel: (2)-6884-141 Telex: 36 301 

Norway 

• Tahonic AIS 
Postboks 140, Kaldbakken 
Kakkelovnskroken 2, Oslo 9 
Tel: (02)-16-1610 Telex: 17397 

Spain 

• Components Electronicos S.A. 
Poligono Industrial Fontsanta, Calle/Hsn 
San Juan Despi - Barcelona 
Tel:(3) 373-30-11 Telex :53077 

Sweden 

• Thomson-CSF Elektronror - AB 
Sandhamnsgatan 67 - Box 27080 
S-10251 Stockholm 
Tél: (08) 22-58-15 Télex: 19650 

Di st ri butor 
• TH'S Elektronic - AB 
Gribbyvagen 1 - Box 2019 
S-16302 Spanga 
Tél: (08) 760-01-90 Télex: 11145 

Switzerland 

• Modulator S.A 
Konizstrasse 194 CH - 3097 Bern-Liebefeld 
Tel: (031) 59-22-22 Telex: Mober 32431 

U.S.A 

• Nucleonic Products Co, Inc 
6660 Variel Avenue,Canoga Park-California 91303 
Tel: (213) 887-1010 Telex: 698 481 
Twx : 910 4941954 
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Thomson-CSF Composants Export 
101, Bd Murat 
75781 Paris Cedex 16 
Tel: (1) 743-96-40 Telex: TCSF 204780 F 

Local correspondents 
1 September 1978 

South Africa 
• Pace Electronic Components (PTY) l TD 
P.O Box 75239 Garden View 2047 
Tel: 616-18-24 Telex: 8-7823 

Argentina 

• Colmar SR l 
San Jose 83 Piso 12 - Buenos-Aires 
Tel: 37-51-76 Twc : Colmar 

Australia 

• 1 R H Components 
2, the Crescent, Box 70 - PO Kingsgrove 2208 
Kingsgrove, NSW, Australia 
Tel: 50111 Telex: 21123 
Cable: "IRCAl" Sydney 

Austria 
• Transalpina 
Postfach 69,1103 Wien-Südbahnhof 
Tel: 72-51-86 Telex: Inland 12717 

Brasil 
• Thomson-CSF Components do Brazil 
Avenida Roque Petronio JR S/N1 
Caixa postal 4854, Sao Paulo 
Tel: (55.11) 542-47-22 Telex: 1124226 TCSF-BR 

Canada 
• Canadian General Electric company Ltd 
189, Dufferin street, 
Toronto - Ontario - M 6 K 1 Y 9 

Greece 
• Messaritis and Co 
32, Marni str. PO Box 517 - Athens 
Tel: 538 - 872 ; 534 - 375 

India "BOMBAY" 
• Echbee Corporation 
Kamer Building 
38, Cawasji Patel Street, Bombay 400001 
Tel: 253-489/258-341 Telex: OH 5479 

India "HYDERABAD" 
• Kashinath and Co 
10 - 2 289/71 Shantinagar - Hyderabad 500028 AP 
Tel: 369 - 42 

India "NEW DELHI" 
• Thomson-CSF 
C. 578 Defence Colony - New Dehli 110024 
Tel: 625598 Telex: (81) 312-822 TCSF-IN 
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India "NORTH" 
• Penjab Semiconductors Devices l TD 
14th sector, Chandigarh 160011 

Iran 
• Faratel P.O Box 11/1682 
Kandovan Ailey Opp. Villa Shahreza Ave., Teheran 
Tel: 667030/665036 Telex: 213 071 FARA IR 

Japan 
• Thomson-CSF Japan K.K. 
TBR Building - Kojimachi 5-7 Chiyoda-ku 
Tokio 102 - Japan 
Tel: (03) 2646341 Telex: 2324241 THCF-J 

South Korea 

• Samsung Electronic Parts Co ltd 
RM 2709 Dongband Building 
2 KA 250 Taepyung Road , Chung-Ku-Seoul 
Tel: 24-2657 Telex: K 2257 - K 28565 

Mexico 
• Proveedora Electronica S.A. 
Apartado postal M. 7607, Balderas 32108 
Mexico 1 OF 
Tel:585-53-53 Telex :017-72402(Saul Me) 

Morroco 

• Ste de Fabrication Radioélectroniques Marocaines 
40, Boulevard de la Résistance - BP 2118 
Palais Mirabeau - Casablanca 
Tel: 27-91-00; 27-91-23 Telex: 21924 Telonde 

Portugal 
• Sd Com. Rualdo 
Rua S. Jose 15 - Lisbonne 2 
Tel: 33725 Tig : Rualdo Lisbonne 2 
Telex: 16447 Rualdo Lisbonne 

Singapour 
• General Engineers 
37, Hill Street 
Singapour 6 

Turkey 

• J. Barkey 
PO Box 58 
Osmanbey - Istamboul 



~ Tl-tOMSON·CSF 
_ DMSION SEMICONDUCTEURS 

.~ 

Service Commercial 
Région Sud-Est 

Direction Commerciale 
50, rue Jean-Pierre Timbaud 
B.P. 120 - 92403 Courbevoie 
Téléphone: (1) 788-50-01 
Télex: Sesco 610560 

38120 Saint-Egrève 
Téléphone: (76) 75-81-12 
Télex: 204780 

Service Commercial Sud 
15, Avenue Camille Pelletan 
13602 Aix-en-Provence 
Téléphone: (42) 27-98-15 
Télex: 410665 

Export Division 
50, rue Jean-Pierre Timbaud 
B.P. 120 - 92403 Courbevoie 
Telephone: (1) 788-50-01 
Telex: Sesco 610560 

Thomson-CSF GmbH 

Thomson-CSF 
Components and Materials L TD 
Ringway House, Bell Road 
Daneshill, Basingstoke, Hants 
RG240QG 
Tel: 025629155 
Telex: 858 865 

Fallstrasse 42, 8000 München 70 
Telephon : 089/76 75-1 

Ufficio Vendite 
00193 Roma 

Telex: 05-22916 

Thomson-CSF Componenti 
Direzione commerciale, 
Ufficio Vendite et Deposito 
20125 Milano 
Via M.-Gioia, 72 
Telefono : 6884-141 
Telex: 36 301 

Lungotevere dei Mellini, 45 
Telefono : 31-27-22, 35-30-05 
Telex: 61 173 Telonde 

Stabilimento 
Sermoneta (Latina) 
Telefono : 773-3-00-31 
Telex : 68 009 

• 
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